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{Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut siddokset)

NEUVOSTON PAATOS,

tehty 9 paivianid maaliskuuta 1999,

kaksikayttotuotteiden viennin valvontaa koskevasta yhteisestd toiminnasta, jonka neuvosto
on hyviksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ].3 artiklan perusteella, tehdyn
paatoksen 94/942/YUTP muuttamisesta

(1999/193/YUTP)

EUROOQPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuk-
sen ja erityisesti sen J.3 artiklan,

ottaa huomioon Lissabonissa 26 ja 27 paivdand kesi-
kuuta 1992 pidetyn Eurooppa-neuvoston antamat ylei-
set suuntaiviivat,

seki katsoo, ettd

neuvosto hyviksyi 19 pdivani joulukuuta 1994 Euroo-
pan unionista tehdyn sopimuksen ].3 artiklan perus-
teella piadtoksen 94/942/YUTP kaksikidyttotuotteiden
viennin valvontaa koskevasta yhteisestd toimin-
nasta (1),

paitoksen 94/942/YUTP liitteissd I-IV olevia tavaralu-
etteloita olisi muutettava siten, ettd otetaan huomioon
jasenvaltioiden kansainvilisilli foorumeilla antamat
sitoumukset, ja

littteita 1, II, III, IV ja V on muutettu useaan otteeseen
ja selvyyden vuoksi nimi muutokset olisi yhdistettdava
yhdeksi koonnetuksi tekstiksi,

ON PAATTANYT SEURAAVAA:

1 artikla

Paztoksessi 94/942/YUTP olevat liitteet L IL IIL, IV ja
V, joihin viitataan kaksikidyttotuotteiden vientid kos-

(1) EYVL L 367, 31.12.1994, s. 8, piiitos sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna padtoksella  1999/54/YUTP
(EYVL L 18, 23.1.1999, 5. 1).

kevan yhteison valvontajirjestelmin kdyttoon ottami-
sesta 19 piivand joulukuuta 1994 annetussa neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 3381/94(2), korvataan timin
paidtoksen liitteessd olevalla tekstilla.

R 2 artikla

Tdmi padrds julkaistaan virallisessa lehdessa.

3 artikla

Timi piadtos tulee voimaan piivdna, jona se julkais-
taan.

Sitd sovelletaan kolmannestakymmenennestd paivastd
sen jalkeen, kun se on julkaistu.

Tehty Brysselissd 9 pdivand maaliskuuta 1999.

Neuvoston puolesta
W. RIESTER
Pubeenjobtaja

(%) EYVL L 367, 31.12.1994, s. 1, asetus sellaisena kuin se
on muutettuna asetuksella (EY) N:o 837/95 (EYVL L
90, 21.4.1995, s. 1).
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LIITE

"LIITEI

Piaitoksen 94/942/YUTP 2 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 3381/94 3 artiklan
1-kohdassa tarkoitettu luettelo

LUETTELO KAKSIKAYTTOTUOTTEISTA

Talld luettelolia pannaan tiytinto6n kansainvilisesti sovitut kaksikéyttotuotteiden valvonnat, mukaan lukien
Wassenaarin jirjestely, ohjusteknologian valvontajérjestely (MTCR), ydinalan viejimaiden ryhméd (NSG),
Australia-ryhma ja kemiallisten aseiden kieltosopimus. Huomiotta on jétetty kohdat, jotka jasenvaltiot haluavat
asettaa ulkopuolelle jitettdvien listalle. Huomiotta on jétetty kansalliset valvonnat (jarjestelyihin
perustumattomat valvonnat), joita jisenvaltiot saattavat harjoittaa.
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YLEISET HUOMAUTUKSET LOTTEESEEN 1

1. Sotilaskdyttddn suunniteltujen tai muumettujen tuotteiden valvonnan osalta katso asiaankuuluvaa
yksittdisen jisenmaan yllapitdméa valvontalistaa (-listoja) sotatarvikkeista. T#ssi liitteessd viittaukset,
jotka toteavat "KATSO MYOS ASETARVIKELUETTELO", viittaavat samoihin listoihin.

2. Tahan liitteeseen sisdltyvin valvonnan tarkoitusta ei pidd kumota sellaisten ei-valvonnanalaisten
tuotteiden (tuotantolaitos mukaan lukien) viennilld, jotka sisiltédvit yhden tai useampia valvonnanalaisia
komponentteja, kun tuo valvonnanalainen komponentti tai ne komponentit ovat tuotteiden olennaisia
osia ja voidaan jirkevisti irrottaa tai kdytta toisiin tarkoituksiin.

Huom: Arvioitaessa siti onko valvonnanalaista komponenttia tai komponentteja pidettiva
olennaisina osina, on vdlttdmdtonté punnita mddrdn, arvon ja sisaltyvain teknologisen
tieto-taidon tekijoitd sekd muita erityisolosuhteita, jotka voisivat osoittaa
valvonnanalaisen komponentin tai komponenttien olevan toimitettavien tuotteiden

olennaisia osia.
3. Tissi liitteessd teknologian siirron valvonta onrajattu aineellisiin muotoihin.
4, Tassa liitteessa médriteltyihin tuotteisiin kuuluvat seki uudet ettd kdytetyt tuotteet.

—

YDINTEKNOLOGIAHUOMAUTUS (Ydth)

(Sovelletaan 0 ryhmin E osan yhteydessd.)

0 ryhmin Kkaikkiin tuotteisiin suoraan liittyvin "teknologian" siirto on saman tasoisen tarkkailun ja valvonnan
alainen kuin tuotteetkin.,

"Teknologia" valvonnanalaisten tuotteiden "kehittdmisti", "tuotantoa” ja "kiyttd4" varten on valvonnanalaista
myds silloin, kun se on sovellettavissa ei-valvonnanalaisiin tuotteisiin.

Tuotteiden hyviksyminen vientiin oikeuttaa myds tuotteiden kyttédnottoa, toimintaa, yllapitoa ja korjausta
varten tarvittavan vihimmaiis"teknologian" viennin samalle loppukéyttijalle.

"Teknologian" siirron valvonta ei koske "julkista” tietoa tai "tieteellistd perustutkimusta”.
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YLEINEN TEKNOLOGIAHUOMAUTUS (Ylth)
(Sovelletaan 1-9 ryhmien E osan yhteydessi.)

1-9 ryhmissé valvonnanalaisten tuotteiden "kehitystd", "tuotantoa” tai "kdyttS4" varten "tarvittavan"
"teknologian" vienti on valvonnanalaista 1-9 ryhmien sé&nn&sten mukaisesti.

Valvonnanalaisten tuotteiden "kehitystd", "tuotantoa” tai "kdyttod" varten "tarvittava" "teknologia" on
valvonnanalaista my®&s silloin, kun se on sovellettavissa ei-valvonnanalaisiin tuotteisiin.

Valvonta ei koske sitd vihimmiis"teknologiaa", joka on vilttim&ton kadyttdonottoa, toimintaa, yllapitoa
(tarkastusta) ja korjausta varten tuotteille, jotka eivét ole valvonnanalaisia tai joiden vienti on saatettu

luvalliseksi.

Huom: Tdmd ei vapauta 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a ja 8E002.b kohdassa mddriteltyd vastaavaa
"teknologiaa”.

"Teknologian" siirron valvonta ei koske "julkista" tietoa, "tieteellistd perustutkimusta” tai valttimatonta
vihimmaistietoa patenttihakemuksiin.

YLEINEN OHJELMISTOHUOMAUTUS (Y loﬁ)
(Tdmi huomautus kumoaa kaiken 0-9 ryhmien D osan asettaman valvonnanalaisuuden.)

Tamin listan 0—9 ryhmiit eivit aseta valvonnanalaiseksi "ohjelmistoja", jotka:

a. Ovat yleisesti yleison saatavissa:
1. Myydéin vahittdismyyntipisteissid varastosta ja rajoituksetta
a. Kisikaupassa;
b. Postimyynnissé; tai
c. Puhelinmyynnissi; ja
2. On suunniteltu kdyttdjan kidyttddnotettaviksi ilman merkittdvad toimittajan tukea; tai

Huom: Yleisen ohjelmistohuomautuksen a kohta ei vapauta 5 ryhmdn 2 osassa
("Tiedonsuojaus") mddriteltyd "ohjelmistoa”.

b. Ovat "julkisia".
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TASSA LIITTEESSA KAYTETTYJEN TERMIEN MAARITELMAT
Viittaukset ryhmiin ovat suluissa termin méérittelyn jalkeen.

"Adaptiivinen siit6" (Adaptive control) (2) tarkoittaa saitsjarjestelmés, joka mukauttaa vastetta toiminnan
aikana havaittujen olosuhteiden mukaan (viite ISO 2806-1980).

"Aiemmin erotettu” (Previously separated) (0 1) tarkoittaa minké tahansa sellaisen prosessin kéyttod, jolla
halutaan lisita kontrolloidun isotoopin konsentraatiota.

"Aikavakio" (Time constant) (6) on aika, joka kuluu valodrsytyksen antamisesta siihen kun virran lisdys
saavuttaa arvon, joka on 1 - 1/ kertaa lopullinen arvo (so. 63 % lopullisesta arvosta).

"Aktiivinen pikseli" (Active pixel) (6 8) on solid-state-matriisin pienin (yksittdinen) elementti, jolla on
valosahkdinen siirtofunktio, kun se altistetaan valolle (sahkdmagneettiselle siteilylle).

"Aktiiviset lennonohjausjirjestelmit" (Active flight control systems) (7) ovat jéirjestelmi, jotka toimivat
"ilma-aluksen" tai ohjuksen ei-toivottujen liikkeiden tai rakenteellisten kuormitusten estimiseksi kisittelemalla
itsendisesti useilta antureilta tulevia tietoja ja antamalla tarvittavia automaattiohjaukseen vaikuttavia ennalta
ehkiisevid komentoja. -
"Asettumisaika" (Settling time) (3) tarkoittaa aikaa, joka tarvitaan jotta ulostulo saavuttaa puolen bitin
tarkkuudella lopullisen arvon, kun muunnin vaihtaa tilaa minki tahansa kahden arvon vililla.

"Asiantuntijajdrjestelmit” (Expert systems) (4 7) tarkoittaa jarjestelmid, jotka tuottavat tuloksia soveltamalla
kisittelysidntoji tietoihin, jotka on tallennettu "ohjelmasta” riippumattomasti, ja jotka kykenevit johonkin
seuraavista:

a. Muokkaamaan automaattisesti kdyttdjin antamaa "lihdekoodia”;

b. Tuottamaan johonkin ongelma-alueeseen liittyvaa tietoa luonnollista muistuttavalla kielelld;tai

¢. Kerddmain tietoa itsensd kehittimiseksi (symbolinen harjaannuttaminen).

"Asynkroninen siirtomuoto" ("ATM") (Asynchronous transfer mode) (5) tarkoittaa tiedonsiirtomuotoa, jossa
tieto on jérjestetty soluiksi; siirto on asynkronista siind mieless, ettd ndiden solujen siirtotaajuus riippuu
vaadittavasta tai hetkellisestd bittinopeudesta.

"ATM" vastaa "Asynkronista siirtomuotoa".

"Automaattinen maalin seuranta” (Automatic target tracking) (6) tarkoittaa tietojenkasittelytekniikkaa, joka
automaattisesti madrittdi ja tulostaa tosiaikaisesti maalin todenndkdisimmén sijainnin extrapoloidun arvon.

"Avaruusalus" (Spacecraft) (7 9) tarkoittaa aktiivisia ja passiivisia satelliitteja sekd avaruusluotaimia.
"Avaruuskelpoinen” (Space qualified) (3 6) viittaa tuotteisiin, jotka on suunniteltu, valmistettu ja testattu
kestimain avaruuden erityisid sihkoisid, mekaanisia tai ympéristvaatimuksia, jotta niitd voidaan laukaista ja

kayttii satelliiteissa tai 100 km tai sitd korkeammalla toimivissa lentojérjestelmissé.

"Bias" (kiihtyvyysmittari) (7) tarkoittaa ulostulon arvoa kiihtyvyysmittarissa, kun siihen ei kohdistu mitdén
kiihtyvyytti.
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"CE" vastaa "laskentaelementtii".

"CEP" (yhtilaisen todenndkdisyyden ympyri) (circle of equal probability) (7) on tarkkuuden mitta; tietylld
etiisyydelld sen ympyran side, jonka keskipisteessd on maali ja johon 50 % hydtykuormasta iskeytyy.

"CTP" vastaa "yhdistettyi teoreettista tehokkuutta".

"Diffuusioliittdiminen" (Diffusion bonding) (1 2 9) tarkoittaa vihintdn kahden eri metallin molekyylitasoista
jahmeliittimistd yhdeksi kappaleeksi siten, etti liitoslujuus vastaa heikoimman materiaalin lujuutta.

"Digitaalinen kokonaissiirtonopeus" (Total digital transfer rate) (5) tarkoittaa toistensa kanssa yhteydessi olevien
digitaalisen siirtojérjestelman laitteiden vililla kulkevien bittien lukum&éaras aikayksikssd, mukaan lukien linjan
koodaukseen tarvittavat sekd muut lisabitit.

Huom: Katso myos "digitaalinen siirtonopeus"

"Digitaalinen siirtonopeus" (Digital transfer rate) (5) tarkoittaa minké tahansa tyyppisti siirtotietd kiyttien
suoraan siirretyn informaation kokonaisbittinopeutta. .
Huom: Katso myds "digitaalinen kokonaissiirtonopeus”.

"Digitaalinen tietokone" (Digital computer) (4 5) tarkoittaa laitetta, joka voi suorittaa kaikkia seuraavia
toimintoja yhden tai useamman erillisen muuttujan muodossa

a. Vastaanottaa tietoa;

b. Tallettaa tietoa tai késkyji kiinteille tai muutettavnlle (klr_]mtus ) muistilaitteille;

c. Kasitelld tietoa tallennetun kaskyjonon avulla, joka on muokattavissa;ja

d. Tulostaa tietoa.

Huom: Tallennetun kdskyjonon muokkaus sisaltad pysyvdismuistiyksikoiden vaihdon, mutta ei

langoituksen tai kytkentdjen fyysistd muuttamista.

"Dynaamisesti adaptiivinen reititys" (Dynamic adaptive routing) (5) tarkoittaa automaattista liikenteen
uudelleenreititystd, joka perustuu verkon sen hetkisen todellisen tilanteen anturointiin ja analyysiin.
Huom: Tahan eivdt sisally reztztyksen pddtostilanteet, jotkatehdddn ennalta annetun informaation
pohjalta.

"Dynaamiset signaalianalysaattorit” (Dynamic signal analyzers) (3) tarkoittaa "signaalianalysaattoreita”, jotka
kayttdvat digitaalista ndytteenotto- ja muunnostekniikkaa muodostaakseen annetulle amplitudi- ja
vaiheinformaation siséltdville aaltomuodolle Fourierin spektrindyton.

Huom: Katso myés "signaalianalysaattorit”.

"Ekvivalenttitiheys" (Equivalent density) (6) tarkoittaa optiikan yksikkémassaa optiselle pinnalle proysoxtua
optisen pinta-alan yksikkoa kohti.

"Elektroninen kokoonpano" (Electronic assembly) (3 4 5) tarkoittaa elektronisten komponenttien
(so. 'piirielementtien’, 'erilliskomponenttien’, integroitujen piirien jne.) joukkoa, joka on kytketty tietyn tehtdvin
(tai tietyt tehtdvit) suorittavaksi kokonaisuudeksi, joka voidaan yksikkoni vaihtaa ja on tavallisesti purettavissa.

Huom. 1: 'Piirielementti' (Circuit element): Yksittdinen aktiivinen tai passiivinen elektronisen
piirin toiminnallinen osa kuten diodi, transistori, vastus, kondensaattori, jne.
Huom. 2: ‘Erilliskomponentti’ (Discrete component): Erikseen koteloitu 'piirielementti’, jolla on

omat ulkoiset kytkentdpisteensa.
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"Elektronisesti ohjattavat vaiheistetut ryhmaantennit" (Electronically steerable phased array antennas) 66)
tarkoittaa antennia, joka muodostaa keilan vaihekytkennin avulla, so. keilan suuntausta ohjataan siteilevien
elementtien yhdistetyilld virityskertoimilla ja siteen suuntaa voidaan sahkdisin signaalein muutetla pysty- tai
vaakasuunnassa, tai molemmissa suunnissa, niin lahetyksessd kuin vastaanotossakin.

"Epasymmetrinen algoritmi" (5) tarkoittaa salausalgoritmia, joka kiyttdd erilaisia matemaattisesti suunniteltuja
salaukseen ja salauksen purkuun tarkoitettuja avaimia.
Huom: "Epdisymmetrisen algoritmin” tavanomainen kéytté on avaimen hallinta.

"Eristetyt eldvit viljelmit" (Isolated live cultures) (1) tarkoittaa uinuvassa tilassa ja kuivatuissa preparaateissa
olevia eldvia viljelmid.

"Eristysta" (Insulation) (9) kdytetaén rakettimoottorien osissa, so. rungossa, suuttimessa, ldpivienneissd ja rungon
viliseinissd, ja se kisittdd eristavid tai tulenkestdvia materiaaleja sisiltavia vulkanoidun tai puoli-vulkanoidun
seoskumin levykerroksia. Siti voidaan kdyttdd my®os rasituksen vaimennustuppeina tai -liuskoina.

"Erityinen halkeamiskelpoinen materiaali" (Special fissile material) (0) tarkoittaa plutonium-239:44,
uraani-233:a, "isotoopeilla 235 tai 233 rikastettua uraania” ja miti tahansa edelldmainittuja siséltédvaa
materiaalia.

"Esilanka" (Roving) (1) on suunnilleen samansuuntaisista (tavallisesti 12-120) 'siikeists’ muodostuva kimppu.
Huom: 'Sdie’ on suunnilleen samansuuntaisista (tavallisesti useammasta kuin 200) "monofilamentista”
muodostuva kimppu.

"FADEC" vastaa "tiyden auktoriteetin digitaalista moottorin ohjausta”.

"Fokusoiva tasojarjestelma" (Focal plane array) (6) tarkoittaa fokusoivassa tasossa toimivista,
lukema-elektroniikalla varustetuista tai ilman sité olevista yksittiisisté ilmaisinelementeistd koostuvaa lineaarista
tai kaksiulotteista tasopintaa tai tasopintojen yhdistelmé.
Huom: Tidlld ei ole tarkoitus kattaa yksittdisten ilmaisinelementtien pinoa eikd kaksi-, kolme- tai
neljdelementtisid ilmaisimia, edellyttden ettd aikaviivdstystd ja integrointia ei suoriteta
elementeissd.

"Hajaspektri" (Spread spectrum) (5) tarkoittaa tekniikkaa, jolla suhteellisen kapeakaistaisen tietoliikennekanavan
energia levitetdsin huomattavasti laajemman energiaspektrin yli.

"Hajaspektri"tutka (Spread spectrum radar) (6) - katso "Tutkan hajaspektri".

"Henkilokohtainen dlykortti" (Personalized smart card) (5) tarkoittaa mikfopiirin sisdltivad dlykorttia, joka on
ohjelmoitu erityistd kiyttdd varten ja jota kiyttdja ei voi ohjelmoida uudelleen mitééin muuta kéyttoa varten.

"Hermoverkkotietokone" (Neural computer) (4) tarkoittaa tietokonelaitetta, joka on suunniteltu tai muunnettu
jdljittelemd4n neuronin tai neuroniryhmin kayttaytymistd, so. tietokonetta, jolle on ominaista se, ettd sen
laitteisto kykenee aiempaan tietoon perustuen muuttamaan suurta joukkoa laskennallisten komponenttien
vilisten kytkentdjen painotusta ja mairaa.

"Hetkellinen kaistanleveys" (Instantenous bandwidth) (3 7) tarkoittaa kaistanleveytti, jolla lahtdteho pysyy
3 dB:n tarkkuudella vakiona, ilman ettd muita toimintaparametreja saddetaén.

"Huipputeho" (Peak power) (6) tarkoittaa pulssin energiaa jouleina jaettuna pulssin kestolla sekunteina.
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"Hybridipiiri" (Hybrid integrated circuit) (3) tarkoittaa integroitujen piirien yhdistelmas, joka kisittaz
integroidun piirin (tai piirejd) tai integroitua piirid 'piirielementtien’ tai 'erilliskomponenttien' yhteydessi, jotka on
kytketty toisiinsa tietyn toiminnon (tai toimintojen) suorittamiseksi, ja jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a. Sisiltid vahintidn yhden koteloimattoman komponentm

b. Kytkennit on suoritettu tyypillisid integroitujen piirien tuotantomenetelmii kayttéen;

c.  On vaihdettavissa yhtend kokonaisuutena; ja

d. Eiyleensd ole purettavissa osiinsa.

Huom. 1. ‘Piirielementti' (Circuit element): Yksittdinen aktiivinen tai passiivinen elektronisen
piirin toiminnallinen osa kuten diodi, transistori, vastus, kondensaattori, jne.
Huom. 2: 'Erilliskomponentti' (Discrete component): Erikseen koteloitu 'piirielementti’, jolla on

omat ulkoiset kytkentdpisteensd.

"Hybriditietokone" (Hybrid computer) (4) tarkoittaa laitetta, joka voi suorittaa kaikkea seuraavaa:
a. Vastaanottaa tietoa;
b. Kisitelld tietoa seki analogisessa etti digitaalisessa muodossa;ja
¢. Tulostaa tietoa.

"IIma-alus" (Aircraft) (1 7 9) tarkoittaa knnteasuplsta kadntyvisiipistd, pyorlvasnplsta (helikoptert) tai
kallistuvalla roottorilla tai siivilld varustettua ilmakulkuneuvoa.

Huom: Katso myés "siviililentokone".
"IImavirran avulla saddelty vastamomenttijirjestelmi tai snunnanohjausjarjestelma" (Circulation controlled
anti-torque or circulation controlled direction control system) (7) ovat jérjestelmi, jotka kdyttavat ilma-aluksen
aerodynaamisten pintojen ohi virtaavaa ilmaa lisddméén tai sddtdméén ndiden pintojen synnyttdmid voimia.

"Immunotoksiini" (Immunotoxin) (1) on yhden soluspesifisen monoklonaalisen vasta-aineen ja "toksiinin" tai
"toksiinialayksikén" muodostama konjugaatti, joka vaikuttaa selektiivisesti sairaisiin soluihin.

"Integroitu kalvopiiri" (Film type integrated circuit) (3) tarkoittaa eristéville "substraatille" pinnoittamalla
muodostettujen ohut- tai paksukalvo'piirielementtien’ ja niiden vilisten kytkentdjen muodostamaa kokonaisuutta.
Huom: 'Piirielementti’ on yksittdinen aktiivinen tai passiivinen elektronisen piirin toiminnallinen osa,
kuten diodi, transistori, vastus, kondensaattori jne.

"Integroitu monipalapiiri" (Multichip integrated circuit) (3) tarkoittaa yhteiselle "substraatille” liitettya kahta tai
useampaa "monoliittista integroitua piirid"..

"Isostaattiset puristimet" (Isostatic presses) (2) tarkoittaa laitteita, jotka kykenevit eri viliaineiden avulla (kaasu,
neste, kiinteiit partikkelit jne.) paineistamaan suljetun tilan, niin ettd suljetussa tilassa olevaan tydkappaleeseen
kohdistuu kaikissa suunnissa samansuuruinen paine.

"Isotoopilla 235 tai 233 rikastettu uraani" (Uranium enriched in the isotopes 235 or 233) (0) tarkoittaa uraania,
joka sisiltds isotooppia 235 tai 233 tai molempia siind madrin, ettd ndiden isotooppien ylimaddrdsumman suhde
isotooppiin 238 nihden on enemman kuin luonnossa esiintyvan isotoopin 235 suhde isotooppiin 238
(isotooppisuhde 0,72 %).

"Itseisjohtavuuteen perustuva magneettikentin gradiometri” (Intrinsic Magnetic Gradiometer) (6) on yksittdinen
magneettikentdn gradienttia ilmaiseva elementti ja siihen liittyvi elektroniikka, jonka tuloste on magneetnkentan
gradientin mitta.

Huom: Katso myéds magneettzkentan gradiometri”.
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“Jauhaminen" (Comminution) (1) tarkoittaa prosessia, jossa materiaali hajotetaan hiukkasiksi murskaamalla tai
jauhamalla.

"Julkinen" (In the public domain) (Ylth Ydth Yloh) tarkoittaa tissd yhteydessi "teknologiaa" ja "ohjelmistoja”,
jotka ovat saatavilla ilman edelleenlevitystd koskevia rajoituksia (kustannusoikeudelliset rajoitukset eivit estd
"teknologiaa" tai "ohjelmistoa" olemasta "julkisia").

"Kaasuatomisointi" (Gas atomization) (1) tarkoittaa prosessia, jossa korkeapaineisella kaasuvirtauksella sula
metalliseosvirta hajotetaan pisaroiksi, joiden halkaisija on 500 mikrometrid tai vdhemmén.

"Kaikki kompensaatiot kiytettdvissi" (All compensations available) (2) tarkoittaa, ettd otetaan huomioon kaikki
valmistajan kiytettivissd olevat soveltuvat toimenpiteet yksittdisen tydstSkonemallin kaikkien jérjestelmallisten
paikannusvirheiden minimoimiseksi. '

"Kehitys" (Development) (Ylth Ydth Kaikki) liittyy kaikkiin sarjatuotantoa edeltdviin vaiheisiin kuten:
suunnitteluun, suunnittelun tutkimukseen, suunnittelun analysointiin, suunnittelukdsitteisiin, prototyyppien
kokoonpanoon ja testaukseen, pilottituotantohankkeisiin, suunnittelutietoihin, suunnittelutietojen muuntamiseen
tuotteeksi, konfigurointisuunnitteluun, integrointisuunnitteluun ja piirustuksiin.

"Kemiallinen laser" (Chemical laser) (6) tarkoittaa "laseria", jossa virittymisen aiheuttaa kemiallisen reaktion
antama energia. - ‘
"Keskusmuisti" (Main storage) (4) tarkoittaa tietoa tai késkyja varten tarkoitettua ensisijaista muistia, johon
keskusyksiké1l4 on nopea padsy. Se koostuu "digitaalisen tietokoneen" sisaisestd muistista ja sen hierarkkisista
laajennuksista, kuten vilimuistista tai ei-perakkaissaantisesta laajennusmuistista.

"Kieppikara" (Tilting spindle) (2) tarkoittaa tydkalunkisittelykaraa, joka koneistusprosessin aikana muuttaa
keskilinjansa kulma-asentoa mihin tahansa muuhun akseliin ndhden.

"Kiertymiskulman poikkeama" (Angular position deviation) (2) tarkoittaa kiertymiskulman ja todellisen, erittdin
tarkasti mitatun kiertymiskulman vilistd maksimieroa, kun pdydén tyckappaleen alustaa on kdannetty
alkuperiisestd asennostaan (viite: VDI/VDE 2617, luonnos: "Rotary tables on coordinate measuring machines").

"Kiinte4" (Fixed) (5) tarkoittaa, ettei koodaus- tai pakkausalgoritmi voi ottaa vastaan ulkopuolelta syé;[ettyjéi
parametrejé (esim. salaus- tai avainmuuttujia) eiki kdyttdjd voi sitd muuttaa.

"Kohdekoodi" (Object code) (9) tarkoittaa yhden tai useamman prosessin tarkoituksenmukaisen esitystavan
("lihdekoodi" (lzhdekieli)) laitteessa toteutettavaa muotoa, joka on muunnettu ohjelmointijarjestelmalla.

"Kohinataso" (Noise level) (6) tarkoittaa sahkdistd signaalia, joka ilmoitetaan tehon spektritiheytend.’
"Kohinatason", joka méériteltynd huipusta-huippuun on §pp = 8Ny(f>-f1), jossa S, on signaalin arvo
huipusta-huippuun (esim. nanotesloina), Ny on tehon spektritiheys (esim. (nanoteslaY/Hz) ja (f,-f;) suhde
madrittelee tarkasteltavan kaistanleveyden.

"Kokonaisvirtatiheys" (Overall current density) (3) tarkoittaa kelan ampeerikierrosten kokonaismadrad

(ts. kierrosten lukumisra kerrottuna kunkin kierroksen kuljettaman maksimivirran arvolla) jaettuna kelan
kokonaispoikkipinnalla (sisiltéen suprajohtavat sdikeet, metallimatriisin, johon saikeet on upotettu, suojaavan
materiaalin, kaikki jaghdyttivit elementit jne.).
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"Kolmiulotteinen vektorinopeus" (4) (Three dimensional vector rate) tarkoittaa sekunnissa tuotettavien
leikkaustestattujen ja satunnaisesti orientoituvien vektorien lukumasris, joilla on 10 pikselin moniviivavektorit
ja kokonaisluku- tai liukuvan pilkun X-Y-Z koordinaattiarvot (ne, jotka antavat maksiminopeuden).

"Komposiitti" (Composite) (1 2 6 8 9) tarkoittaa "matriisia" ja siihen tietty4 tarkoitusta tai tarkoituksia varten
lisdttyd faasia tai faaseja, jotka koostuvat hiukkasista, whiskerseistd, kuiduista tai misti tahansa niiden
yhdistelmasta.

"Kriittinen ldmpdtila" (Critical temperature) (1 3 6) (kutsutaan myds joskus transitiolimpétilaksi) tarkoittaa
tietyn "suprajohtavan” materiaalin sitd lampétilaa, jossa materiaali menettdd tdysin tasavirtavastusarvonsa.

"Kuitu- tai sdiemateriaalit" (Fibrous or filamentary materials) (0 1.8) sis#ltivit;
Jatkuvat monofilamentit;

Jatkuvat langat ja rovingit (esilangat);

Teipit, kudokset, matot ja punokset;

Katkeet, tapulikuidut ja yhtendiset kuituhuovat;

Erilliskuitukiteet (whiskersit), yksi- tai monikiteisind ja kaiken pituisina;
Aromaattisen polyamidimassan.

™me oo o

"Kuumaisostaattinen puristus" (Hot isostatic densification) (2) tarkoittaa prosessia, jossa valosta paineistetaan yli
375 K (102 C) asteen lampdtilassa suljetussa tilassa eri viliaineiden avulla (kaasu, neste, kiinteit partikkelit jne.)
jotta aikaansaadaan kaikissa suunnissa samansuuruinen voima valoksen sisiisten onteloiden vihentimiseksi tai
estdmiseksi. .

3

"Kuvan parantaminen” (Image enhancement) (4) tarkoittaa ulkopuolelta saatujen informaatiota sisiltdvien
kuvien kasittelyd algoritmeilla kuten aikakompressio, suodatus, poiminto, valinta, korrelaatio, konvoluutio tai
muunnokset eri tasoihin (kuten nopea Fourier-muunnos tai Walsh-muunnos). Tama ei sisill4 algoritmeja, jotka
kdyttdvat vain yksittdisen kuvan lineaarisia tai toisen asteen muunnoksia kuten kisntdminen, kuvionerotus,
kohdistaminen tai vairiviritys.

"Kéyttdjdn ohjelmointimahdollisuus” (User-accessible programmability) (4 5 6) tarkoittaa ominaisuutta, joka
sallii kdyttdjan sisillyttdd, muuntaa tai vaihtaa "ohjelmia" muulla tavoin kuin:

a.  Langoitusta tai kytkentdjd muuttamalla; tai

b. Toimintondppdimisti asettelemalla, parametrien sy6ttd mukaan lukien.

"Kayttd" (Use) (Ylth Ydth Kaikki) térkoitta{a kiyttdd, asennusta (paikalla suoritettava asennus mukaan lukien),
ylldpitoa (tarkastusta), korjausta, huoltoa ja kunnostusta.

"K&yhdytetty uraani" (Depleted uranium) (0) tarkoittaa uraania, joka on kdyhdytetty alle luonnossa esiintyvin
isotooppi 235:n tason.

"Lanka" (Yarn) (1) on kerratuista 'siikeistd’ muodostuva kimppu.
Huom: 'Sdie' on suunnilleen samansuuntaisista (tavallisesti useammasta kuin 200) "monofilamentista”
muodostuva kimppu.

"Laser" (0235 6 7 8 9) on komponenttien muodostama kokonaisuus, joka tuottaa seki avaruudellisesti etti
ajallisesti koherenttia valoa, jota vahvistetaan stimuloidulla siteilyemissiolla.
Huom: Katso myos: "Kemiallinen laser";
' "O-kytkin-laser";
"Suurteholaser";
"Siirtolaser”.
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"Laskentaelementti" ("CE") (Computing element) (4) tarkoittaa pienintd laskentayksikko4, joka tuottaa
aritmeettisia tai loogisia tuloksia.

"Lennon kokonaisohjaus” (Total control of flight) (7) tarkoittaa "ilma-aluksen" tilamuuttujien ja lentoradan
automaattista chjausta vastaamalla lentotehtavin tavoitteiden tdyttamiseksi tosiaikaisiin muutoksiin tavoitteiden,
uhkien tai muiden "ilma-alusten" tiedoissa.

"Lennonohjauksen optinen anturijérjestelma” (Flight control optical sensor array) (7) on hajautettujen optisten
anturien verkko, joka "laser"sateité kiyttien tuottaa tosiaikaista lennonohjaustietoa ilma-aluksessa tapahtuvaa
prosessointia varten.

"Lentoradan optimointi" (Flight path optimization) (7) on proseduuri, jolla neljéssd ulottuvuudessa (avaruus ja
aika) minimoidaan poikkeamia lentotehtdvien suorittamiseen tai tehokkuuteen perustuvasta halutusta

" lentoradasta.

"Lineaarisuus" (Linearity) (2) (mitataan normaalisti epilineaarisuutena) tarkoittaa varsinaisen ominaisuuden
(keskimadriisen lukeman) positiivista tai negatiivista maksimipoikkeamaa suorasta, joka on asetettu siten, ettd se
tasoittaa tai minimoi maksimipoikkeamat.

*Luonnonuraani" (Natural uranium) (0) tarkoittaa uraania, joka sisiltdd luonnossa tavattavia
isotooppiseosmaarid. -

"Lshdekoodi" (tai lahdekieli) (Source code or source language) (4 5 6 7 9) on sopiva yhden tai useamman
prosessin esitystapa, joka voidaan ohjelmointijérjestelméssa muuntaa laitteessa toteutettavaan muotoon
("kohdekoodiksi" tai kohdekielelle).

"L4imayssammutus" (Splat Quenching) (1) tarkoittaa prosessia, jossa 'nopeasti kiinteytetddn' jaahdytetyn telan
piille sulaa metallivirtaa, joka muodostaa hiutalemaisen tuotteen.
Huom: 'Nopea kiinteytys': sulan materiaalin kiinteytys 1000 K/s ylittavilld Jjddhdytysnopeuksilla.

"Maantieteellisesti hajallaan" (Geographically dispersed) (6) tarkoittaa, ettd jokainen sijainti on missé tahansa
suunnassa yli 1 500 m:n padssi kaikista muista. Liikkuvia antureita pidetddn aina "maantieteellisesti hajallaan”
olevina.

"Magneettikentin gradiometrit" (Magnetic gradiometers) (6) ovat laitteita, jotka on suunniteltu havaitsemaan

instrumentin ulkopuolisten lahteiden magneettikenttien avaruudellista vaihtelua. Ne koostuvat useista

"magnetometreista" ja niihin liittyvista elektroniikasta, joiden tuloste on magneettikentin gradientin mitta.
Huom: Katso myés "itseisjohtavuuteen perustuva magneettikentdn gradiometri”.

"Magnetometrit" (Magnetometers) (6) ovat laitteita, jotka on suunniteltu havaitsemaan instrumentin
ulkopuolisten lahteiden magneettikenttia. Ne koostuvat yhdestd magneettikenttd havaitsevasta elementistd ja
siihen liittyvista elektroniikasta, joiden tuloste on magneettikentdn mitta” ;

"Matriisi" (Matrix) (1 2 8 9) tarkoittaa huomattavan jatkuvaa aineen faasia, joka tayttad hiukkasten, whiskersien
tai kuitujen vilisen tilan. '

"Mekaaninen seostaminen" (Mechanical alloying) (1) tarkoittaa seostamisprosessia, jossa alkuaineiden ja
perusmetalliseosten jauheet sidostuvat, hajoavat ja sidostuvat uudelleen mekaanisen torméyksen voimasta.
Ei-metallisia hiukkasia voidaan sisillyttia seokseen tarvittavia jauheita lisddmalla.

"Mikro-organismit" (Microorganisms) (1 2) tarkoittaa bakteereita, viruksia, mykoplasmoja, riketseja,
klamydioita tai sieni, sekd luonnontilaisia, kehitettyj ettd muunneltuja, joko "eristettyini eldvind viljelmind" tai
materiaalina, joka sisiltad eldvad materiaalia, johon on tarkoituksella istutettu ndita viljelmid tai joka on

- saastutettu niilld.
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"Mikroprosessoripiiri" (Microprocessor microcircuit) (3) tarkoittaa "monoliittista integroitua piirid" tai
"monipalapiirid”, joka sisilti4 ulkoisen muistin yleisluontoisia késkyjé suorittamaan kykenevin
aritmetiikkayksikon (ALU).

Huom: 1. "Mikroprosessoripiiri” ei yleensd sisalld sisdistd muistia, johon kéyttdjalla olisi padsy,
vaikka se saattaa kayttdd samalla lastulla olevaa muistia suorittaessaan loogista
toimintaansa.

2. Tdmad mddritelmd sisdaltad lastuyhdistelmdit, jotka on suunniteltu yhdessd toimien

huolehtimaan "mikroprosessoripiiri”-toiminnasta.

"Mikrotietokonepiiri" (Microcomputer microcircuit) (3) tarkoittaa "monoliittista integroitua piirid" tai
"monipalapiiria", joka sisiltd4 sisdisessd muistissa olevia tietoja koskevia sisdisen muistin yleisluontoisten
kiskyjen sarjoja suorittamaan kykenevén aritmetiikkayksikon (ALU).

Huom: Sisdistd muistia voidaan laajentaa ulkoisen muistin avulla.

"Mittakerroin" (Scale factor) (gyroskoopissa tai kiihtyvyysmittarissa) (7) tarkoittaa ulostulon muutoksen
suhdetta mitattavaksi aiotun sytteen muutokseen ndhden. Mittakerroin ilmaistaan yleisesti sen suoran -
kaltevuutena, joka voidaan piirtdd pienimmén nelidsumman menetelmilld syste- ja tulostearvojen kautta, jotka
on saatu vaihtelemalla sy&tteen arvoa jaksottaisesti syGtearvojen alueen yli.

"Mittauksen epavarmuus” (Measurement uncertainty) (2) on ominaisparametri, joka 95 %:n luotettavuustasolla
madrittelee, millad alueella saadun tuloksen molemmin puolin mitattavan Suureen oikea arvo sijaitsee. Se sisiltis
korjaamattomat systemaattiset poikkeamat, korjaamattoman viljyyden j Ja satunnaiset poikkeamat (viite ISO
10360-2, tai VDI/VDE 2617).

"Monispektriset kuvannusanturit” (Multispectral imaging sensors) (6) ovat kykenevii hankkimaan kuvatietoa
samanaikaisesti tai perdkkdin kahdesta tai useammasta erillisestd spektrikaistasta. Antureita, joilla on enemmén
kuin kaksikymment# spektrikaistaa, kutsutaan toisinaan hyperspektrisiksi kuvannusantureiksi.

"Monitasoinen tiedon suojaus” (Multilevel security) (5) tarkoittaa arkuudeltaan erilaista tietoa sisaltivid
Jarjestelmityyppid, jota samanaikaisesti voivat kdyttdd useat erilaiset turvallisuustasot ja tiedontarpeet omaavat
kdyttajat, mutta joka estdd kayttdjiltd padasyn tietoihin, joihin heilld ei ole oikeutta.
Huom: "Monitasoinen tiedon suojaus" koskee tietokoneturvallisuutta eikd tietokoneen luotettavuutta,
Jjoka kdsittelee laitehdirioiden estdmistd tai inhimillisten erehdysten estémistd yleensd.

"Monitietovirtakasittely” (Multi-data-stream processing) (4) tarkoittaa 'mikro-ohjelmien'’ tai laitearkkitehtuurin
tekniikkaa, joka mahdollistaa kahden tai useamman tietojonon samanaikaisen kisittelyn yhden tai useamman
kaskyjonon ohjaamana kéyttien sellaisia keinoja kuten:

a. Yksi késky - monta tietoa (SIMD) -arkkitehtuurit, kuten vektori- ja matriisiprosessoreissa;

b. Monta yksittdistd kdskyd - monta tietoa (MSIMD) -arkkitehtuurit;

c. Monta kiskya - monta tietoa (MIMD) -arkkitehtuurit, tiiviisti kytketyt, lheisesti kytketyt ja
viljisti kytketyt mukaan lukien; tai

d. Strukturoidut tiedonkisittelyelementtien ryhmit, systoliset ryhmit mukaan lukien.

Huom: 'Mikro-ohjelma’ tarkoittaa peruskdskyjen sarjaa, jota sdilytetcicn erillisessd muistissa, ja jonka
suoritus kdynnistyy, kun sen viitekcisky tulee kdskyrekisteriin.

"Monofilamentti" (Monofilament) (1) tai filamentti on sdikeen pienin inkrementti, jonka halkaisija on tavallisesti
joitakin mikrometreji.
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"Monoliittinen integroitu piiri" (Monolithic integrated circuit) (3) tarkoittaa passiivisten tai aktiivisten
'piirielementtien’ tai molempien yhdistelm, joka:

a. On muodostettu diffuusio-, istutus- tai pinnoitusprosesseilla yhden puolijohdepalan (ns. lastun)
* pintaan tai pinnalle;

b. Voidaan katsoa erottamattomasti yhteen liitetyksi;ja

c. Suorittaa piirin tietyn toiminnon (tai toimintoja).

Huoni: 'Piirielementti’ (Circuit element) on yksittdinen aktiivinen tai passiivinen elektronisen piirin
toiminnallinen osa kuten diodi, transistori, vastus, kondensaattori jne.

"Muotoaan muuttavat peilit" (Deformable mirrors) (6) (joita kutsutaan myds adaptiivisiksi optisiksi peileiksi)
tarkoittaa peilejd, joissa:

a. Yht jatkuvaa optisesti heijastavaa pinnanmuotoa voidaan dynaamisesti muotoilla yksittéisilla
momenteilla tai voimilla kompensoimaan peilin kohtaavan optisen aaltomuodon viaristymid;
tai

b. Useita optisesti heijastavia elementtejd voidaan yksittiin ja dynaamisesti, momentteja tai voimia

kayttden uudelleenasetella kompensoimaan peilin kohtaavan optisen aaltomuodon védristymid.

"Muut halkeamiskelpbiset materiaalit” (Other fissile materials) (0) tarkoittaa aiemmin erotettuja
amerikium-242m, curium-245 ja -247, kalifornium-249 ja -251, plutoniumin muut kuin plutonium-238 ja -239
isotooppeja, sekd mité tahansa edelldmainittuja sisltavid materiaaleja.

"Muuttuvan geometrian kantopinnat" (Variable geometry airfoils) (7)-tarkoittaa takareunan siivekkeitd tai
laippoja, tai johtoreunan solasiivekkeité tai alaspainuvaa nokkaa, joiden asentoa voidaan lennon aikana ohjata.

"Numeerinen ohjaus" (Numerical control) (2) tarkoittaa prosessin automaattista ohjausta, jossa ohjauslaite
kdyttad numeerista tietoa, jota se tavallisesti saa toiminnan edetessd (viite: ISO 2382).

"Niyttoalue" (Instrumented range) (6) tarkoittaa tutkan madriteltyd, yksikésitteistd ndyttdaluetta.

"Ohjautusjirjestelma" (Guidance set) (7) tarkoittaa jérjestelmig, jotka yhdistavat kulkuvalineen paikan ja
nopeuden mittaus- ja laskentaprosessin (so. navigoinnin) kulkuvélineen lennonohjausjirjestelmien lentoradan
korjauskomentojen laskenta- ja vlitysprosessiin. - '

"Ohjelma" (Programme) (2) tarkoittaa kiskyjonoa, joka voidaan suorittaa tietokoneella tai muuntaa sen
suoritettavaksi.

"Ohjelmallisesti ohjattu" (Stored program controlled) (2 3 5) tarkoittaa ohjausta, joka kdyttdd elektroniseen
muistiin tallennettuja kiskyj4, jotka suoritin voi toteuttaa ohjaamaan médriteltyjd toimintoja.
Huom: Laite voi olla "ohjelmallisesti ohjattu”, riippumatta siiti onko elektroninen muisti sisdinen vai
ulkoinen.

"Ohjelmisto" (Software) (Yloh Kaikki) -
Yhden tai useamman ohjelman tai ‘'mikro-ohjelman' muodostama kokonaisuus missa tahansa kasitettévassd
muodossa.
Huom: 'Mikro-ohjelma’ tarkoittaa peruskdskyjen sarjaa, jota sdilytetddin erityisessd muistissa, ja jonka
suoritus kéiynnistyy, kun sen viitekdsky tulee kdskyrekisteriin.

"Ohjukset" (Missiles) (1 3 5 6 7 9) tarkoittaa tdydellisid rakettijarjestelmid ja miehittdmattomia
lentolaitejirjestelmis, jotka pystyvit kuljettamaan vihintdéin 500 kg:n hydtykuorman vahintddn 300 km:n
etdisyydelle. '
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"Olennaisin osa" (Principal element) (4) on ryhmia 4 koskien sellainen osa, jonka vaihtoarvo on enemmin kuin
35 % sen jirjestelman kokonaishinnasta, jonka osa se on. Osan arvo on se arvo, jonka jarjestelmén valmistaja tai
jarjestelman kokoonpanija siitd maksaa. Kokonaisarvo on normaali kansainvilinen myyntihinta vieraille
dsapuolille valmistuspaikassa tai kuljetuspisteessi.

"Ominaiskimmokerroin" (Specific modulus) (0 1) on Youngin kerroin pascaleina ja on yhtd kuin N/nf jaettuna
ominaispainolla N/m’®, mitattuna (296 + 2) K ((23 + 2) C) asteen lampétilassa seké (50 + 5) %:n suhteellisessa
kosteudessa.

"Ommalsmunovetolmuus" (Specific tensile strength) (0 1) on lopullmen murtovoima pascaleina, joka on yhtd
kuin N/m? jaettuna ominaispainolla N/m?, mitattuna (296 + 2) K ((23 + 2) C) asteen limpétilassa seki (50 % 5)
%:n suhteellisessa kosteudessa.

"Optinen integroitu piiri" (Optical integrated circuit) (3) tarkoittaa "monoliittista integroitua piirid" tai
"hybridipiirid, joka sisdltid yhden tai useampia osia, jotka on suunniteltu toimimaan valoanturina tai

valoldhteena tai suorittamaan optista tai sihkdoptista toimintoa (toimintoja).

"Optinen kytkentd" (Optical switching) (5) tarkoittaa signaalien reititysti tai kytkentid optisessa muodossa
muuntamatta niit4 shkoisiksi signaaleiksi.

"Optinen tietokone" (Optical computer) (4) tarkoittaa tietokonetta, joka on suunniteltu tai muunnettu kéyttdméén

‘valoa tiedon esittamiseen ja jonka laskenta- tai loogiset tiedonkisittelyelementit perustuvat suoraan toisiinsa

kytkettyihin optisiin komponentteihin.

"Optinen vahvistus" (Optical amplification) (5) tarkoittaa optisen tietoliikenteen vahvistustekniikkaa, jossa
erillisen optisen ldhteen tuottamia signaaleja vahvistetaan muuntamatta niitd sahkdisiksi signaaleiksi, ts. kéyttden
optisia puolijohdevahvistimia tai valokuituluminesenssivahvistimia.

"Osallistujavaltio” (Participating state) (7 9) on Wassenaarin jérjestelyn jasenmaa.

"Paikallisverkko" (Local area network) (4) on tiedonvilitysjarjestelmé, joka:

a. Sallii midrittelemittdmin madran yksittdisid fetolaitteita’ kommunikoida suoraan toistensa
kanssa; ja
b. Rajoittuu maantieteellisesti kohtuullisen kokoiselle alueelle (kuten toimistorakennus, tehdas

korkeakoulu, varasto).
Huom: 'Tietolaite": laite, joka pystyy ldhettdmddn tai vastaanottamaan digitalista informaatiota
sisdltdvid sekvenssejd.

"Paineldhettimet" (Pressure transducers) (2) ovat laitteita, jotka muuntavat paineen mittaustulokset sahkoisiksi
signaaleiksi.

"Perusportin etenemisviive" (Basic gate propagation delay time) (3) tarkoittaa etenemisviiveen arvoa, joka
vastaa "monoliittisessa integroidussa piirissi" kdytetyn perusportin viivettd. Monoliittisten integroitujen piirien
"perheelle" timi voidaan miiritell4 tietylle joko etenemisviiveend tyypillistéd porttia kohti tietyssd "perheessd”
tai tyypillisend etenemisviiveend porttia kohti tietyssd "perheessa".

Huom. I: Perusportin etenemisviivettd ei pidd sekoittaa kompleksisen "monoliittisen integroidun
’ piirin" kokonaisviiveeseen sisddnmenon ja ulostulon valilld.
Huom. 2: "Perhe" (Family) tarkoittaa kaikkia integroituja piirejd, joilla on seuraavia

valmistusmenetelmid ja -spesifikaatioita koskevia ominaisuuksia lukuun ottamatta
toimintoja, joita ovat:

a. Yhteinen laitteisto- ja ohjelmistoarkkitehtuuri;
b. Yhteinen rakenneperiaate ja prosessiteknologia; ja
c. Yhteiset perusominaisuudet.
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"Primairinen lennon ohjaus" (Primary flight control) (7) tarkoittaa "ilma-aluksen" stabiilisuuden ja liikkeiden
ohjausta, joka kayttad voima-/momenttiléhteité, so. aerodynaamisia ohjauspintoja tai propulsiokéyttoista
vektorivastavoimaa.

"Pulssin kesto" (Pulse duration) (6) on "laserin" pulssin aika, FWHI-tasoilla (Full Width Half Intensity)
mitattuna. )

"Pulssin kompressointi" (Pulse compression) (6) tarkoittaa pitkdaikaisten tutkasignaalien koodausta ja késittelyd
lyhytaikaisina, korkean pulssienergian suomat edut siilyttéen.

"Pyorivd atomisointi” (Rotary atomisation) (1) tarkoittaa prosessia, jossa keskipakovoimalla sulan metallin
virrasta tai lhteesti aikaansaadaan ldpimitaltaan korkeintaan 500 mikrometrin pisaroita.

"Paitetyovilineet" (End-effectors) (2) tarkoittavat tarraimia, 'aktiivisia tyokaluyksnkkOJa ja kalkkla muita
tyokaluja, jotka kiinnitetdsin "robotin" tai manipulaattorin késivarren kiinnityslaippaan.
Huom: 'Aktiivinen tyokaluyksikko' tarkoittaa laitetta, joka kohdistaa tyokappaleeseen litkevoimaa tai
prosessienergiaa tai anturoi sitd.

"Q-kytkin-laser" (Q-switched laser) (6) tarkoittaa "laseria", jossa energia varastoidaan populaatio inversiossa tai
optisessa resonaattorissa ja sitten emittoidaan pulssina.

"Reitit" (System tracks) (6) tarkoittaa kisiteltyjd, korreloituja (kohteen'tutkatiedot yhdistelty lentosuunnitelman
mukaiseen sijaintiin) ja ajantasalle saatettuja lentokoneen sijaintiraportteja, joka on lennonjohtokeskuksen
valvojien kaytettdvissa.

"Resoluutio" (Resolution) (2) tarkoittaa mittalaitteen pieninti inkrementtid; digitaalisissa mittalaitteissa vahiten
merkitsevii bittid (viite ANSI B-89.1.12).

"Robotti" (Robot) (2 8) tarkoittaa manipulointimekanismia, joka voi olla jatkuvaa rataa tai pisteestd-pisteeseen
kulkevaa tyyppid, voi kdyttda antureita ja jolla on seuraavat ominaisuudet:
a.  On monitoiminen;

b. Pystyy muuttuvin liikkein asemoimaan tai suuntaamaan materiaaleja, osia, tyokaluja tai
erikoislaitteita kolmessa ulottuvuudessa;

c. Sisaltas kolme tai useampia suljetun tai avoimen piirin servolaitteita, jotka voivat sxsaltaa
askelmoottoreita; ja

d. On "kdyttdjan ohjelmoitavissa” opetusa_yo/tmstomenetelmalla tai tietokoneella, joka voi olla

ohjelmoitava logiikkaohjain, ts. ilman mekaanista véliintuloa.

Huom: Ylldoleva mddritelma ei sisdlld seuraavia laitteita:

1 Manipulaatiomekanismit, jotka ovat ohjattavissa vain manuaalisesti tai kaukokdyttolaitteella;

2. Kiintedn sekvenssin manipulaatiomekanismit, jotka ovat automaatisesti litkkuvia laitteita ja
toimivat mekaanisesti kiintecisti ohjelmoiduilla litkkeilld. Ohjelma on mekaanisesti rajoitettu
kiinteilld pysciyttimilld, kuten tapeilla tai toimikayrilld. Liikkeiden sarja ja liikeradat tai
litkekulmat eivdit ole muuttuvia tai muutettavissa mekaanisin, elektronisin tai sahkoisin keinoin;
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3 Mekaanisesti ohjatut muuttuvan sekvenssin manipulaatiomekanismit, jotka ovat automaattisesti
liikkuvia laitteita ja noudattavat kiinteitd mekaanisesti ohjelmoituja ratoja. Ohjelma on
mekaanisesti rajoitettu kiinteilld, mutta aseteltavilla pyscyttimilla, kuten tapeilla tai
toimikdyrilld. Liikkeiden sarja ja liikeratojen tai liikekulmien valinta on muuteltavissa kiintecin
ohjelmamallin rajoissa. Yhden tai useamman akselin ohjelman muutokset (esim. tapeilla tai
toimikayrilld) ovat suoritettavissa vain mekaanisilla operaatioilla;

4. Muut kuin servo-ohjatut muuttuvan sekvenssin manipulaatiomekanismit, jotka ovat
automaattisesti litkkuvia laitteita ja toimivat mekaanisesti kiinteiden ohjelmaliikkeiden
mukaisesti. Ohjelma on muunneltavissa, mutta litkejakso etenee vain mekaanisesti kiinnitettyjen
sdhkoisten binaarilaitteiden tai aseteltavien pysdyttimien antamien binaarisignaalien mukaan;

5 Pinoamislaitteet, joita kutsutaan karteesi-manipulaattiojcjestelmiksi ja jotka on valmistettu
korkeavaraston kiinteiksi osiksi ja joiden avulla lokeroiden sisdltoa kasitelldidn (lisctdicn tai
poistetaan).

"Rohdin" (Tow) (1) on tavallisesti suunnilleen samansuuntaisten "monofilamenttien" kimppu.

"Rokote" (Vaccine) (1) on lidketieteellinen tuote, jonka on tarkoitus herittis suojaavan immunologisen reaktion
muodostuminen ihmisiss4 tai eldimissi sairauden ehkiisemiseksi.

"Rydmintinopeus" (gyroskooppi) (Drift rate) (7) tarkoittaa ulostulon ajasta riippuvaa poikkeamaa toivotusta
arvosta. Se koostuu satunnaisista ja systemaattisista osista ja ilmaistaan vastaavana sisigntulon
kulmapoikkeamana aikayksikkd kohti suhteessa inertia-avaruuteen.

"Salaus" (Cryptography) (5) ilmenti periaatteita, vilineitd ja menetelmi, joilla tietoa muunnetaan sen
tietosisdllon piilottamiseksi, huomaamatta tapahtuvien muutosten estimiseksi tai luvattoman kdyton estdmiseksi.
Salaus rajoittuu tiedon muuntamiseen yhti tai useampaa 'salaista parametria' (esim. salausmuuttujia) tai siihen
liittyvéd avainta kayttien.
Huom: ‘Salainen parametri': vakio tai avain, jota ei anneta muiden tiedoksi tai pidetddin vain tietyn
ryhmiin tietona.

"Sekoitettu" (Commingled) (1) tarkoittaa termoplastisten kuitujen ja lujitekuitujen filamenttien sekoittamista
kokonaan kuitumuodossa olevan lujitekuitu/"matriisi"-sekoituksen tuottamiseksi.

"SHPL" vastaa "suurteholaseria”.

"Signaalianalysaattorit" (Signal analysers) (3) tarkoittaa laitteita, jotka kykenevit mittaamaan ja ndyttiméin
monitaajuisten signaalien yksitaajuisten komponenttien perusominaisuuksia.

"Signaalin késittely" (Signal processing) (3 4 5 6) tarkoittaa ulkoisesta lihteesti tulevien signaalien kisittelyd
algoritmeilla kuten kompressio, suodatus, erottelu, valinta, korrelaatio, konvoluutio tai tasomuunnokset (esim.
nopea-Fourier- tai Walsh-muunnos).

"Siirtolaser" (Transfer laser) (6) tarkoittaa "laseria", jossa laseroivat aineslajit viritetdn siirtimalla energiaa
ei-laseroivan atomin tai molekyylin ja laseroivan atomin tai molekyylin aineslajien yhteendrméyksella.

"Sisépinnanvuoraus" (Interior lining) (9) tarkoittaa kiintesn polttoaineen ja rungon tai eristdvin vuorauksen
vélisend sidoksena kaytettdvid vuorausta. Tavallisesti se on tulenkestéivien tai eristivien materiaalien
nestemdiseen polymeeriin, kuten hiilit4ytteinen hydroksyylipaitteinen polybutadieeni (HTPB) tai muu
polymeeri, perustuva dispersio, johon on lisétty vulkanoivia aineita ja joka suihkutetaan tai levitetin rungon
sisdpinnalle.
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"Siviililentokone" (Civil aircraft) (1 7 9) tarkoittaa "ilma-aluksia", jotka siviili-ilmailuviranomaisten
julkaisemien lentokelpoisuuden vahvistavien listojen mukaan on tarkoitettu lentdmézin kaupallisilla sisdisilld
sekd ulkomaan siviililentoreiteill4 tai niitd saadaan kéytté4 lainmukaiseen siviili-, yksityis- tai kaupalliseen
kayttdon.

Huom: Katso myos "ilma-alus".

"Sotilaskdyttoon sovitettu” (Adapted for use in war) (1) tarkoittaa mité tahansa muuntelua tai valintaa (kuten
puhtauden, varastointi-i&n, myrkyllisyyden, levittimisominaisuuksien tai UV-steilyn kestavyyden
muuttamista), jolla on tarkoitus lisité tehokkuutta atheuttaa tappioita ihmisille tai eldimille, turmella laitteita tai
vahingoittaa satoa tai ymparistda.

"Stabiilisuus" (Stability) (7) tarkoittaa tietyn parametrin variaation (1 sigman) standardipoikkeamaa kalibroidusta
arvosta vakiolimpdtilaolosuhteissa mitattuna. Se voidaan esittdd ajan funktiona.

"Substraatti" (Substrate) (3) tarkoittaa pohjamateriaalin ohutta levyd, jossa on tai ei ole kytkentékuviota ja jonka
piille tai sisdéin voidaan sijoittaa ‘erilliskomponentteja’ tai integroituja piirejé tai molempia.

Huom. 1: ‘Erilliskomponentti' (Discrete component): Erikseen koteloitu ‘piirielementti’, jolla on
omat ulkoiset kytkentdpisteensd.
Huom. 2: 'Piirielementti’ (Circuit element): Yksittdinen aktiivinen tai passiivinen elektronisen

piirin toiminnallinen osa kuten diodi, transistori, vastus, kondensaattori, jne.

"Substraattiaihio" (Substrate blanks) (6) tarkoittaa monoliittisia yhdisteiti, joiden mitat sopivat optisten
elementtien (kuten optiset peilit tai ikkunat) tuotantoon. '

"Sulaerotus” (Melt extraction) (1) tarkoittaa prosessia, jossa 'nopeasti kiinteytetddn' ja erotetaan nauhamaisia
metalliseostuotteita upottamalla py6rivén jashdytetyn kappaleen yhyt segmentti sulaan metalliseoskylpyyn.
Huom. 'Nopea kiinteytys': sulan materiaalin kiinteytys 1000 K/s ylittavilld jadhdytysnopeuksilla.

"Sulakehriys" (Melt spinning) (1) tarkoittaa prosessia, jossa 'nopeasti kiinteytetddn' sulaa metallivirtaa antamalla
sen tormitd pyorividn jashdytettyyn kappaleeseen, niin ettd muodostuu hiutalemainen, nauhamainen tai
sauvamainen tuote.

Huom: 'Nopea kiinteytys': sulan materiaalin kiinteytys 1000 K/s ylittavilld jachdytysnopeuksilla.

“Suoravaikutteinen hydraulipuristus" (Direct-acting hydraulic pressing) (2) tarkoittaa muovausprosessia, jossa
kiytetddn nesteelld tiytettyd joustavaa paljetta suorassa kontaktissa tyOstettdviin kappaleeseen.

"Superplastinen muovaus" (Superplastic forming) (1 2) tarkoittaa muovausprosessia, jossa metalleille, joilla
normaalisti huoneen limpétilassa on alhainen venymai (vahemmaén kuin 20 %) tavanomaisessa
murtovetolujuuskokeessa, saavutetaan limpo4 kdyttdmilla prosessin aikana vihintédén kaksinkertainen venyma.

"Superseokset" (Superalloys) (2 9) tarkoittaa nikkeli-, koboltti- tai rautapohjaisia seoksia, joiden lujuus yli 922 K
(649 C) asteen lampétiloissa ja ankarissa ympirists- ja toimintaolosuhteissa on parempi kuin minkddn muun
AISI 300-sarjan metalliseosten.

"Suprajohtava" (Superconductive) (1 3 6 8) tarkoittaa materiaaleja, esim. metallit, metalliseokset tai yhdisteet,
jotka voivat menettid kokonaan sihk&isen vastusarvonsa, ts., jotka voivat saavuttaa 44rettémén suuren séhkdisen
johtavuuden ja kuljettaa hyvin suuria sdhkovirtoja ilman Joule-limpenemista.
Huom: Materiaalin "suprajohtavalle” tilalle on yksiléllisesti tunnusomaista "kriittinen lampétila”,
kriittinen magneeettinen kenttd, joka on limpdétilan funktio, sekd kriittinen virrantiheys, joka on
sekd magneettisen kentdn ettd lampatilan funktio.

"Suurteholaser” (Super High Power Laser) (6) tarkoittaa "laseria", joka pystyy ldhettdméaén ulostuloenergiaa,
joka (kokonaisuutena tai mini tahansa annoksena) ylitta 1 kJ 50:ssd millisekunnissa tai jonka keskimadrdinen
tai. CW-teho ylittad 20 kW.
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"Symmetrinen algoritmi" (5) tarkoittaa salausalgoritmia, joka kéyttdd tdysin samanlaista avainta sekd salaukseen
ettd salauksen purkuun. ,
Huom: "Symmetrisen algoritmin" tavanomainen kdytté on avaimen luottamuksellisuus.

"Systolinen matriisitietokone" (Systolic array computer) (4) tarkoittaa tietokonetta, jossa kayttdjé voi ohjata
tiedon virtausta ja muuttamista dynaamisesti loogisten porttien tasolla.

"Taajuuden vaihtoaika" (Frequency switching time) (3 5) tarkoittaa maksimiaikaa (so. viivettd), jonka signaali
tarvitsee, kun sen valittua ldhtStaajuutta vaihdetaan toiselle valitulle lhtStaajuudelle, saavuttaakseen:

a. Taajuuden, joka on 100 Hz sisill4 lopullisesta halutusta taajuudesta;tai

b. Ulostulon tason, joka on 1 dB sisilld lopullisesta ulostulon tasosta.

"Taajuushyppely" (Frequency agility, frequency hopping) (5) tarkoittaa "hajaspektri"ominaisuuden muotoa,
jossa yksittdisen tiedonsiirtokanavan Jahetystaajuutta vaihdellaan epéjatkuvasti, askelittain.

"Taajuussyntesoija" (Frequency synthesiser) (3) tarkoittaa kdytetysté tekniikasta riippumatta mité tahansa
taajuusldhdetti tai signaaligeneraattoria, joka tuottaa yhden tai useamman ulostulon kautta useita samanaikaisia
tai vuorottelevia lahtotaajuuksia, joita ohjaavat tai jotka on johdettu tai maardytyvit pienemmastd joukosta
normi- (tai perus-) taajuuksia.

"Tarkkuus" (Accuracy) (2 6) tarkoittaa niyttdarvon positiivista tai negatiivista maksimipoikkeamaa standardi- tai
tosiarvosta. , - '

"Tarvittava" (Required) (Ylth 1-9) viittaa, "teknologiaa” tai "ohjelmistoja” koskien, vain siihen osaan
"teknologiaa" tai "ohjelmistoja", jotka nimenomaisesti aikaansaavat valvottuja ominaisuuksia tai toimintoja, tai
lisadvit niitd. "Tarvittava" "teknologia" tai "ohjelmisto" voivat olla yhteisid eri tuotteille.

"Tehollinen gramma", "Erityisen halkeamiskelpoisen materiaalin” tai "muun halkeamiskelpoisen materiaalin"
(Effective gramme of special fissile material or other fissile material) (0 1) tarkoittaa:

a. Plutoniumin isotoopeilla ja uraani-233:lla isotoopin painoa grammoina;

b. Uraanilla, joka on rikastettu yhteen prosenttiin tai enemmén isotoopilla U-235, alkuaineen
painoa grammoina kerrottuna sen desimaalisina paino-osina ilmaistun rikastusmaérén neliollg,

c. Uraanilla, joka on rikastettu alle yhteen prosenttiin isotoopilla U-235, alkuaineen painoa

grammoina kerrottuna luvulta 0,0001;

"Tehonhallinta" (Power management) (7) tarkoittaa korkeusmittarin lihettimén signaalin tehon muuttamista
siten, ettd "ilma-aluksen" korkeudella vastaanotettu teho on aina pienin mahdollinen korkeuden méérittimiseen.

"Teippi" (Tape) (1) on punotuista tai yhdensuuntaisista "monofilamenteista", 'siikeistd’, "esilangoista",
"touveista" tai "langoista" jne. muodostuva tavallisesti hartsilla esikylldstetty materiaali.
Huom: 'Sdie’ on suunnilleen samansuuntaisista (tyypillisesti useammasta kuin 200)
"monafilamenteista” muodostuva kimppu.

"Teknologia" (Technology) (Y1th Ydth Kaikki) tarkoittaa erityistd kirjallista tai muussa muodossa olevaa
teknistd tietoa, jota tarvitaan tuotteen "kehittdmistd", "tuotantoa" tai "kdyttd4" varten. Tama tieto on 'teknisen
tiedon' tai 'teknisen avun' muodossa.

Huom. 1: "Tekninen apu’ voi olla muodoltaan ohjeita, taitoja, opetusta, tyonsuoritustietoutta tai
konsultointipalveluja ja saattavat sisdltdd ‘teknisen tiedon' siirtoa.
Huom. 2: 'Tekninen tieto’ voi olla muodoltaan piirustuksia, suunnitelmia, kaavioita, malleja,

kaavoja, taulukoita, suunnittelukonstruktioita tai mddritelmid, kirjallisia tai muulle
medialle tai laitteille, kuten levylle, navhalle tai lukumuistiin, talletettuja kdsikirjoja ja
ohjeita.
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"Tiedonsiirtonopeus" (Data signalling rate) (5) tarkoittaa nopeutta niin kuin ITU Suositus 53-36 sen méérittelee,
ottaen huomioon, etti ei-binaarisessa modulaatiossa baudimri ja bittid sekunnissa eivit ole samoja.
Koodausta, tarkistusta tai synkronointia varten kéytetyt bitit tulee huomioida.

Huom. 1: "Tiedonsiirtonopeutta” mddritettdessd huolto- ja ylldpitokanavia ei huomioida.
Huom. 2: = Se on maksiminopeus yhteen suuntaan, ts. maksimaalinen ldhetys- tai
vastaanottonopeus.

"Tiedon suojaus” (Information security) (4 5) tarkoittaa kaikkia menetelmii ja toimintoja, jotka takaavat tiedon
tai tiedonvilityksen saatavuuden, luottamuksellisuuden tai eheyden, poislukien menetelmit tai toiminnot, joilla
suoyaudutaan virhetoiminnoilta. Siihen kuuluu "salaus", ‘salauksen analyysi', suojautuminen paljastavia vuotoja
vastaan ja tietokoneturvallisuus.
Huom: 'Salauksen analyysi': salausjdrjestelmdn tai sen syétteiden tai tulosteiden analysointi, jonka
tarkoituksena on selvittdd luottamuksellisia muuttujia tai sensitiivistd tietoa, selvikielinen teksti
mukaan lukien.

"Tieteellinen perustutkimus" (Basic scientific research) (Ylth Ydth) tarkoittaa kokeellista tai teoreettista tyGté,
jota tehdén pasasiassa uuden tiedon saamiseksi ilmididen tai havaittavien faktojen perusperiaatteista, jajoilla ei
ensisijaisesti pyritd mihink&én tiettyyn kiytannon paamadradn tai tavoitteeseen.

"Tietoliikennekanavan ohjain" (Communications channel controller) (4) tarkoittaa fyysista liitanté, joka ohjaa
synkronisen tai asynkronisen digitaalisen tiedon kulkua. Se on kokoonpano, joka voidaan asentaa tietokone- tai
tietoliikennelaitteisiin tietoliikenneyhteyden luomiseksi. -

"Toksiinialayksikolld" (Sub-unit toxin) (1) tarkoitetaan kokonaisen "toksiinin" rakenteellisesti ja toiminnallisesti
erillistd osaa. '

"Toksiinit" (Toxins) (1 2) tarkoittaa valmistustavasta riippumatta tarkoituksellisesti eristettyjen preparaattien tai
seosten muodossa olevia myrkyllisid aineita, lukuun ottamatta toksiineja, joita on saasteina muissa
materiaaleissa, kuten patologisissa néytteissd, viljassa, ruokatavaroissa tai "mikro-organismien" kylvoksissi.

"Tosiaikainen kaistanleveys" (Real-time bandwidth) (3) on "dynaamisten signaalianalysaattorien" laajin
taajuuksien alue, jonka analysaattori voi tulostaa niytolle tai muistiin aiheuttamatta katkoja sisdéntulevan tiedon
analysoinnissa. Analysaattoreissa, joissa on enemmin kuin yksi kanava, laskelmaa varten tulee kayttad sitd
kanavien konfiguraatiota, joka antaa laajimman "tosiaikaisen kaistanleveyden".

"Tosiaikainen kisittely" (Real time processing) (2 4 6 7) tarkoittaa tietokonejérjestelmén tiedonkasittelykykyd,
joka kiytettiviss olevin resurssein ja jarjestelmin kuormituksesta riippumatta turvaa tarvittavan palvelutason
taatun vasteajan sisdlld, kun ulkoinen tapahtuma kaynnistda palvelun.

"Tuotanto" (Production) (Ylth Ydth Kaikki) tarkoittaa kaikkia tuotantovaiheita, kuten rakentaminen, tuotanto,
suunnittelu, valmistus, integrointi, kokoonpano, asennus, tarkastus, testaus, laadunvalvonta.

"Tuotantolaitteet" (Production equipment) (9) tarkoittaa "kehityst4" tai yhtd tai useampaa "tuotannon" vaihetta
varten erikoisesti suunniteltuja tai muunnettuja tydkaluja, mallineita, asettimia, tuurnia, muotteja, suulakkeita,
kiinnittimia, suuntausmekanismeja, testilaitteita sekd muita koneita ja niiden osia.

"Tuotantoympdristd" (Production facilities) (9) tarkoittaa laitteita ja niitd varten erityisesti suunniteltuja
ohjelmistoja, jotka on yhdistetty kokonaisuudeksi "kehityst4" tai yhté tai useampaa "tuotannon” vaihetta varten.

"Tutkan hajaspektri" (Radar spread spectrum) (6) tarkoittaa kaikkia modulointitekniikoita, jotka hajauttavat
suhteellisen kapean taajuuskaistan signaalien energian laajemman taajuuskaistan yli kdyttien satunnaista tai
puolisatunnaista koodausta.

"Tutkan taajuushyppely” (Radar frequency agility) (6) tarkoittaa kaikkia tekniikoita, jotka vaihtavat
puolisatunnaisessa jarjestyksessd pulssitutkan ldhettimen kantoaaltotaajuutta pulssien valilld tai pulssiryhmien
vililli enemmén kuin mitd on pulssin kaistanleveys.
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"Tyhjéatomisointi" (Vacuum atomization) (1) tarkoittaa prosessia, jossa sulasta metallivirrasta aikaansaadaan
tyhjossa nopeasti kehittyvin kaasun avulla ldpimitaltaan noin 500 mikrometrii tai sitd pienempii pisaroita.

"Téayden auktoriteetin digitaalinen moottorin ohjaus" ("FADEC") (Full Authority Digital Engine Control) (7 9)
tarkoittaa kaasuturbiini- tai yhdistelmétahtimoottorien elektronista ohjausjarjestelmés, joka kayttad digitaalista
tietokonetta ohjaamaan moottorin tydntvoiman tai akselin ulostulotehon siétdmiseen tarvittavia muuttujia koko
moottorin toiminta-alueella polttoaineen sy6ton aloittamisesta sen sulkemiseen.

"UFs-korroosiota kestévid aineita" (Materials resistant to corrosion by UE) (0) voivat olla kyseessi olevasta
erotusprosessista riippuen kupari, ruostumaton terés, alumiini, alumiinioksidi, alumiiniseokset, nikkeli tai seos,
joka sisiltdad vahintddn 60 painoprosenttia nikkelid sekd UFg-kestdvii fluorattua hiilivetypolymeerii.

"Verkkoliityntiohjain" (Network access controller) (4) tarkoittaa fyysisti liitdntdd hajautettuun
tietoliikenneverkkoon. Se kayttda yhteistd siirtotietd, joka toimii kauttaaltaan samalla "digitaalisella
siirtonopeudella" ja jakaa péitteille siirtovuoroja (esim. vuoromerkkien tai kuulostelun avulla). Muista
riippumatta se valitsee tietopaketit tai tietoryhmit (esim. IEEE 802), jotka sille on osoitettu. Se on kokoonpano,
joka voi olla liitettyni tietokone- tai tietoliikennelaitteeseen viestintdyhteyden luomiseksi.

"Vikasietoisuus" (Fault tolerance) (4) on tietokonejarjestelmén kyky minki tahansa laitteisto- tai
"ohjelmisto"komponenttinsa mink tahansa héirion jilkeen jatkaa toimintaansa ilman ihmisen viliintuloa tietylld
suoritustasolla, joka takaa toiminnan jatkumisen, tietojen siilymisen ja toiminnan palautumisen ennalleen tietyn
ajan kuluessa. _ -

"Viritettidva" (Tunable) (6) tarkoittaa "laserin” kyky tuotfaa jatkuvaa lahtotehoa kaikilla aallonpituuksilla usean
"laser"transition alueella. Viiva"laser" tuottaa diskreettejd aallonpituuksia yhdelld "laser"transitiolla eiki sitd
katsota "viritettdviksi".

"Ydinreaktori" (Nuclear reactor) (0) tarkoittaa laitteita, jotka ovat reaktoriastian sisill4 tai jotka on liitetty
suoraan siihen, laitteita, jotka kontrolloivat syddmen tehotasoa sekid komponentteja, jotka normaalisti sisdltdvit
reaktorin syddmen priméarijadhdytettd tai joutuvat suoraan kosketukseen sen kanssa tai ohjaavat sen kulkua.

"Yhdistelmapyoropoytd" (Compound rotary table) (2) tarkoittaa pytéd, jolla tySkappaletta voidaan pyoritti tai
kallistaa kahden ei-yhdensuuntaisen akselin suhteen, ja joita voidaan ohjata samanaikaisesti "dériviivaohjausta"
varten. :

"Yhdistetty teoreettinen tehokkuus" ("CTP") (Composite theoretical performance) (3 4) on laskentatehokkuuden
mitta, joka ilmoitetaan miljoonina teoreettisina operaatioina sekunnissa (Mtops), ja joka on saatu
"laskentaelementtien” ("CE") laskentatehokkuuksien yhdistimista kayttden.

Huom. Katso ryhmd 4, tekninen huomautus.

"Yhteen kytketyt tutka-anturit" (Interconnected radar sensors) (6) tarkoittaa, ettd kaksi tai useampi tutka-anturi
on kytketty yhteen, kun ne vaihtavat keskenéén tietoa tosiaikaisesti.

"Yhteiskanavamerkinanto" (Common channel signalling) (5) on merkinantomenetelmi, jossa puhelinkeskusten
vililld yhdelld kanavalla vilitetddn tunnuksella varustettujen viestien avulla merkinantotietoa, joka koskee useita
piirejd tai puheluja, sekd muuta esim. verkonhallintaan liittyvii tietoa.

"Yksispektriset kuva-anturit" (Monospectral imaging sensors) (6) ovat kykenevid hankkimaan kuvatietoa
yhdesti erillisestd spektrikaistasta. '

"Yleinen keskeytysviive" (Global interrupt latency time) (4) tarkoittaa aikaa, joka tietokonejarjestelmaltd kuluu
siihen, ettd se havaitsee jonkin tapahtuman aiheuttaman keskeytyksen, kisittelee sen ja siirtyy suorittamaan toista
muistissa olevaa tehtdvda, joka palvelee keskeytyst.
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"Adriviivaohjaus" (Contouring control) (2) tarkoittaa kahden tai useamman liikkeen "numeerista ohjausta”
kaskyilld, jotka madrittivit seuraavan vaadittavan aseman sekd tarvittavat sy6ttonopeudet tdhdn asemaan
siirtymiseksi. Systtdnopeuksia vaihdellaan toistensa suhteen halutun &ériviivan aikaansaamiseksi (viite ISO/DIS
2806-1980).
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TASSA LIITTEESSA KAYTETYT AKRONYYMIT JA LYHENTEET

Akronyymi tai lyhenne, jota kiytetddn médritellyistd termeistd [6ytyy 'timin liitteen termien méaaritelmistd'.

AKRONYYMI TAI
LYHENNE MERKITYS
ABEC " Annular Bearing Engineers Committee

AGMA
AHRS
AISI
ALU
ANSI
ASTM
ATC
AVLIS

CAD
CAS
CCITT

CDU
CEP
CNTD
CRISLA

CvD
CW

CW (for lasers)

DME
DS
EB-PVD

EBU
ECM
ECR
EDM
EEPROMS

EIA
EMC
FFT
GLONASS
GPS
HBT
HDDR
HEMT
ICAO
IEC
IEEE
[FOV
ILS
IRIG
ISAR

American Gear Manufacturers' Association

attitude and heading reference systems (asennon ja suunnan referenssijérjestelmat)
American Iron and Steel Institute

arithmetic logic unit (aritmetiikkayksikkd)

American National Standards Institute

the American Society for Testing and Materials

air traffic control (lennonjohto)

Atomic Vapour Laser Isotope Separation (atomihdyryn laserviritykseen perustuva
isotooppierotus)

computer-aided-design (tietokoneavusteinen suunnittelu)

Chemical Abstracts Service

International Telegraph and Telephone Consultative Commitee (kansainvilinen neuvoa-
antava lennitin- ja puhelinkomitea) - ’

control and display unit (ohjaus- ja ndyttdyksikkd)

circular error probable (yhtéldisen todennikdisyyden ympyrd)

controlled nucleation thermal deposition (sdéddeltdvd ydintymislampShajoaminen)
Chemical Reaction by Isotope Selective Laser Activation (isotooppiselektiiviselld laserilla
aktivoitu kemiallinen reaktio)

chemical vapour deposition (kemiallinen kaasufdasipimoitus)

chemical warfare (kemiallinen sodankaynti)

continuous wave (jatkuva aalto (laserit))

distance measuring equipment (etdisyydenmittauslaite)

directionally solidified (suunnatusti kiinteytetty)

electron beam physical vapour deposition (elektronisuihkun avulla tapahtuva fysikaalinen
kaasufaasipinnoitus)

European Broadcasting Union

electro-chemical machining (sdhkskemiallinen tyosto)

electron cyclotron resonance (elektroni-syklotroni-resonanssi)

electrical discharge machines (kipindtydstokoneet)

electrically erasable programmable read only memory (elektronisesti pyyhittéva ohjelmotitava
lukumuisti)

Electronic Industries Association ,

electromagnetic compatibility (sdhk6magneettinen mikautuvuus)

Fast Fourier Transform (Nopea Fourier-muunnos)

global navigation satellite system (globaali navigointisatelliittijirjeselma)

global positioning system (globaali paikannusjéirjesteind)

- hetero-bipolar transistors (heterobipolaaritransistori)

high density digital recording (suurtiheyksinen digitaalitallennus)

high electron mobility transistors (korkean elektroniliikkuvuuden transistorit)
International Civil Aviation Organisation (Kansainvilnen siviili-ilmailujérjesto)
International Electro-technical Commission (Kansainvilinen sdhkotekniikan toimikunta)
Institute of Electrical and Electronic Engineers

instantaneous-field-of-view (hetkellinen nikékenttd)

instrument landing system (mittarilaskeutumisjérjesteln)

inter-range instrumentation group (monialueinstrumertointiryhma)

inverse synthetic aperture radar (kdanteinen synteettinen apertuurituka)
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AKRONYYMI TAI
LYHENNE MERKITYS
ISO International Organization for Standardization (Kansainvilinen standardisoimisjérjestd)
ITU International Telecommunication Union (Kansainvilinen televiestintiliitto)
JIS Japanese Industrial Standard
JT Joule-Thomson
LIDAR light detecting and ranging (valoon perustuva havainnointi ja etdisyyden mittaus)
LRU line replaceable unit (linjahuollossa vaihdettava yksikkd)
MAC message authentication code (sanoman autentikointikoodi)
Mach ratio of speed of an object to speed of sound (after Emst Mach) (kohteen nopeuden suhde
- #éinen nopeuteen (Ernst Machin mukaan))
MLIS Molecular laser Isotopic separation (molekyylien laserviritykseen perustuva isotooppien
erotus)
MLS microwave landing systems (mikroaaltolaskeutumisjérjestelmiit)
MOCVD metal organic chemical vapour deposition (metalliorgaaninen kemiallinen kaasufaasipinnoitus)
MRI magnetic resonance imaging (magneettiresonanssikuvaus)
MTBF mean-time-between-failures (keskimédriinen vikavili)
Mtops million theoretical operations per second (miljoonaa teoreettista operaatiota sekunnlssa)
MTTF mean-time-to-failure (keskiméadriinen vioittumisaika) -
NBC Nuclear, Biological and Chemical (ydin-, biologinen tai kemlallmen)
NDT non-destructive test (ainetta rikkomaton testi)
PAR precision approach radar (tarkkuuslahestymistutka)
PIN personal identification number (henkilokohtainen tunnusnumero)
ppm parts per million (miljoonasosa)
PSD power spectral density (tehon spektritiheys)
QAM quadrature-amplitude-modulation (kvadratuun amplitudi-modulaatio)
RF radio frequency (radiotaajuus)
SACMA Suppliers of Advanced Composite Materials Association
SAR synthetic aperture radar (synteettinen apertuuritutka)
SC single crystal (yksikide-)
SLAR sidelooking airborne radar (sivukulmatutka)
SMPTE Society of Motion Picture and Television Engmeers (Elokuva- ja televisioalan insinddrien
' yhdistys)
SRA shop replaceable assembly (korjaamolla vaihdettava kokoonpano)
SRAM static random access memory (staattinen luku-/kirjotusmuisti)
SRM SACMA Recommended Methods (SACMA:n suosittelemat menetelmt)
- SSB single sideband (yksisivukaista)
SSR secondary surveillance radar (toisiovalvontatutka)
TCSEC trusted computer system evaluation criteria (luotettavien tictokonejirjestelmien
varmennuskriteerit)
TIR total indicated reading (koko nayttalue)
uv ultraviolet (ultravioletti
UTS ultimate tensile strength (murtovetohjuus)
VOR very high frequency omni-directional range (VHF-monisuuntamajakka)
YAG yttrium/aluminium garnet (yttrium/alumiinigranaatti)
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RYHMA 0 - YDINMATERIAALIT, LAITTEISTOT JA LAITTEET

0A

0A001

Jiirjestelméit, laitteet ja komponentit

Y dinreaktorit" ja niitd varten erityisesti suunnitellut ja valmistetut komponentit seuraavasti:

"Ydinreaktorit”, jotka voivat ylldpitaa saadettavaid jatkuvaa ytimien
halkeamisketjureaktiota;

Sellaiset metalliset astiat tai niiden merkittdvit rakenne-elementit, jotka on
erityisesti suunniteltu tai valmistettu sisdltimi4n "ydinreaktorin" syddn, mukaan
lukien reaktoripaineastian kansi;

Kisittelylaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu polttoaineen
viemiseksi "ydinreaktoriin" tai polttoaineen poistamiseksi sieltd;

Sadtosauvat, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu halkeamisprosessin
sddtamiseksi "ydinreaktorissa",sauvojen tuki- ja ripustusrakenteet, sditésauvojen
kédyttokoneistot ja ohjausputket; )

Paineputket, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu sisiltimain
"ydinreaktorin" polttoaine-elementtejé ja primaarijashdytettd yli 5,1 MPa:n
kéyttopaineessa;

Putket tai putkisarjat, jotka on valmistettu zirkoniummetallista tai seoksesta, jossa
hafniumin painosuhde zirkoniumiin on pienempi kuin 1:500, ja jotka on erityisesti
suunniteltu tai valmistettu kédytettdviksi "ydinreaktorissa";

Jashdytepumput, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu "ydinreaktorin"
primiérijadhdytteen kierrdttdmiseksi;

'Ydinreaktorin sisdosat’, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu kdytettdviksi
"ydinreaktorissa", mukaan lukien syddmen tukirakenteet, polttoainekanavat, termiset
suojat, verholevyt, sydénritilit ja diffuuserilevyt;

Huom: 0A001.h kohdassa 'ydinreaktorin sisdosat’ tarkoittaa mitd tahansa
reaktoriastiassa olevaa merkittivdd rakennetta, jolla on yksi tai useampi
seuraavanlaisista tehtdvistd. syddmen tukeminen, polttoaineen paikallaan
pitdminen, primddrijdchdytteen virtauksen ohjaus, toimiminen
reaktoriastian sdteilysuojana ja syddmessd olevien instrumentointilaitteiden
ohjaaminen.

Lammaonvaihtimet (hdyrystimet), jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu
kaytettdviksi "ydinreaktorin" primdérijadhdytyspiirissi;

Neutronien ilmaisin- ja mittauslaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu
' ! J J y :
"ydinreaktorin" syddmessi vallitsevan neutronivuon méérittimiseen.
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0B Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet
0B001 Laitokset "luonnonuraanin", "k6yhdytetyn uraanin" ja "erityisten halkeamiskelpoisten

materiaalien" isotooppien erotusta varten ja niit4 varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut
laitteet ja komponentit seuraavasti:

a. Laitokset, jotka on erityisesti suunniteltu "luonnonuraanin”, "kdyhdytetyn uraanin"
ja "erityisten halkeamiskelpoisten materiaalien" isotooppien erotusta varten,
seuraavasti:

1. Kaasusentrifugierotuslaitos

2. Kaasudiffuusioerotuslaitos

3. Aerodynaaminen erotuslaitos

4. Kemialliseen vaihtoon perustuva erotuslaitos

5. Tonivaihtoon perustuva erotuslaitos

6. Atomihdyryn "laser"viritykseen perustuva isotooppierotuslaitos (AVLIS)
7. Molekyylien "laser"viritykseen perustuva isotooppierotuslaitos (MLIS)
8. Plasmaerotuslaitos

9. Sahkdmagneettinen erotuslaitos

b. Kaasusentrifugit seki rakenteet ja komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai
valmistettu kéytettiviksi kaasusentrifugierotusprosessissa, seuraavasti:

Huom: 0B001.b kohdassa 'korkean lujuus/tiheys -suhteen aineella’ tarkoitetaan

Jjotakin seuraavista:

a. Maraging-terds, jonka murtovetolujuus on 2 050 MPa tai suurempi;

b. Alumiiniseokset, joiden murtovetolujuus on 460 MPa tai suurempi;
tai

c. "Kuitu- tai salematerzaaltt | joiden "ominaiskimmomoduuli"
sSuur empl kuin 3,18 x 10° m ja ommatsvetolzguus suurempi kum
76,2x 10° m;

Kaasusentrifugit;
Taydelliset roottorikokoonpanot;

Roottoriputkisylinterit, joiden seinien paksuus on 12 mm tai pienempi ja
halkaisija 75 mm:n ja 400 mm:n vilill4 ja jotka on valmistettu 'korkean
lujuus/tiheys -suhteen aineista’;

Renkaat tai palkeet, joiden seiniméin paksuus on 3 mm tai pienempi seké
halkaisija 75 mm:n ja 400 mm:n vilillé ja jotka on suunniteltu tukemaan
paikallisesti roottoriputkea tai liittimian useita putkia yhteen ja jotka on
valmistettu 'korkean lujuus/tiheys -suhteen aineista’;

Halkaisijaltaan 75 mm:n ja 400 mm:n vililld olevat ohjauslevyt, jotka on
tarkoitettu asennettavaksi roottoriputken siséén ja jotka on valmistettu 'korkean
lujuus/tiheys -suhteen aineista’;

Halkaisijaltaan 75 mm:n ja 400 mm:n vililli olevat roottoriputken yla- tai
alalaipat, jotka on valmistettu 'korkean lujuus/tiheys -suhteen aineista';

"UF¢-korroosiota kestdvisti aineista" valmistettuun tai seltlaisella suojattuun
koteloon ripustetut magneettiset ripustuslaakerit, jotka koostuvat rengasmaisesta
magneetista ja jotka sisiltdvit vaimentavan viliaineen ja joissa magneetti
kytkeytyy napakappaleeseen tai toiseen roottorin yldkanteen kiinnitettyyn
magneettiin;
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0B001 b. jatkuu

8.

10.

11.

12.

13.

Erityisvalmisteiset laakerit, jotka koostuvat vaimentimelle asennetusta
laakeritappi-kuppi-kokoonpanosta;

Sylintereistd koostuvat molekylaariset pumput, joihin on sisdisesti koneistettu
tai puristettu kierrerihlaus ja sisdisesti koneistettu porausreikis;

Monivaiheisten vaihtovirralla toimivien hystereesi- (tai reluktanssi-) moottorien
renkaan muotoiset moottoristaattorit tahtikdyttoon tyhjossd taajuusalueella
600-2 000 Hz ja tehoalueella 50—-1 000 VA;

Kaasusentrifugin roottoriputkikokoonpanon sentrifugikotelo, joka koostuu
jdykdstd sylinteristd, jonka seindmén paksuus on enintddn 30 mm ja jonka
paddyt on tarkkuuskoneistettu ja valmistettu “"UF¢-korroosiota kestavistd
aineista” tai suojattu niilld;

Sisdhalkaisijaltaan enintdan 12 mm:n putkista koostuvat kauhakeraijét, jotka on
valmistettu "UF¢-korroosiota kestévistd aineista” tai suojattu niilld, UFs-kaasun
poistamiseksi sentrifugiroottoriputken sisilta Pitot'n putken
toimintaperiaatteella;

Taajuusmuuntlmet (konvertterit tai invertterit), jotka on erxtylsestx suunniteltu
tai valmistettu syottimiin kaasusentrifugirikastukseen tarkoitettuja moottorin
staattoreita ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet, ja tillaisia muuntimia
varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a. Monivaiheinen ulostulo 600-2 000 Hz;

b. Taajuuden hallinta parempi kuin 0,1 %;

c¢. Harmoninen kokonaissérd pienempi kuin 2 % ja

d. Hydtysuhde yli 80 %;

c. Laitteet ja komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu
kaasudiffuusioerotusprosessia varten, seuraavasti:

1.

Huokoisista metallisista, polymeerisista tai keraamisista “UF¢-korroosiota
kestivistd aineista” valmistetut kaasudiffuusiosulut, joiden huokosten koko on
10 nm:n ja 100 nm:n vililld ja paksuus 5 mm tai vdhemmin sekd putkimaisten
muotojen halkaisija 25 mm tai pienempi;

Kaasudiffuusioyksikon kotelot, jotka on valmistettu "UF¢-korroosiota kestivistd
aineista” tai suojattu niilla;

Kompressorit (pakkosydtto-, keskipakois- ja aks:aahwrtaustyyppla) tai
kaasupuhaltimet, _]Olden UF¢-imuteho on Im’/min tai suurempi ja ponstopame
enintddn 666,7 kPa ja jotka on tehty "UF¢-korroosiota kestévisté aineista” tai
suojattu niilld;

Pydrivien akselien tiivisteet kompressoreihin ja puhaltimiin, jotka on méaritelty
0B001.c.3 kohdassa ja suunmteltu salpakaasun sisddnvuotonopeudelle, joka on
pienempi kuin 1 000 cm*/min;

Lammonvaihtimet, jotka on valmistettu alumiinista, kuparista, nikkelistd tai yli
60 prosenttia nikkelid sisiltdvistd seoksista taikka ndiden metallien
kombinaatioista verhoiltuina putkina ja jotka on suunniteltu toimimaan
normaalin ilmanpaineen alapuolella vuotonopeudella, joka rajoittaa paineen
nousun pienemmiéksi kuin 10 Pa tunnissa 100 kPa:n paine-eron vallitessa;

Paljetiivisteilld varustetut venttiilit, jotka on valmistettu “UF¢-korroosiota
kestédvistd aineista” tai suojattu niill ja joiden halkaisija on 40 mm:n ja
1 500 mm:n vilill;
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0B001 jatkuu

d.  Laitteet ja komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu
aerodynaamista erotusprosessia varten, seuraavasti:

1. Raonmuotoisista kaarevista kanavista tehdyt erotussuuttimet, joiden
kaarevuusside on pienempi kuin 1 mm ja jotka ovat UF¢-korroosiokestoisia
seki joissa on veitsenterd, joka erottaa suuttimen ldpi virtaavan kaasun kahdeksi
virraksi; )

2. Tangentiaalisen sisdanmenovirtauksen pyorittdmét sylinterimdiset tai
kartiomaiset putket (pydrreputket), jotka on valmistettu "UF¢-korroosiota
kestdvistd aineista” tai suojattu niilla ja joiden halkaisija on 0,5 cm:n ja 4 cm:n
vililld, pituus/halkaisija -suhde pienempi kuin 20:1 ja joilla on yksi tai useampi
tangentiaalinen sisddnmenoaukko;

3. Kompressorit (pakkosyotts-, keskipako- ja aksnaahwrtaustyyppxa) tai
kaasupuhaltimet, joiden UF¢-imuteho on vihintdédn 2 m }/min ja Jotka on
valmistettu "UF¢-korroosiota kestivistd aineista” tai suojattu niilla, ja niitd
varten tarkoitetut pySrimisakselien tiivisteet;

4. "UF¢-korroosiota kestivistd aineista" valmistetut tai rifilld suojatut
-lammonvaihtimet; .

5. "UFekorroosiota kestivisti aineista” valmistetut tai niilld suojatut
aerodynaamisten erotuselementtien kotelot pydrreputkia tai erotussuuttimia
varten;

6. Paljeventtiilit, jotka on valmistettu "UF¢-korroosiota kestdvisti aineista” tai
suojattu niilli ja joiden halkaisija on 40 mm:n ja 1 500 mm:n valillg;

7. Prosessijirjestelmit UF¢-kaasun erottamiseksi kantokaasusta (vety tai helium)

1 ppm:n tai alhaisempaan UF¢-pitoisuuteen, mukaan lukien:

a. Kryogeeniset limménvaihtimet ja kryoerottimet, jotka kykenevit toimimaan
153 K (-120 C) asteen tai sitd alhaisemmissa ldmpbtiloissa;

b. Kryogeeniset jadhdytysyksikot, jotka kykenevit toimimaan 153 K
(-120 C) asteen tai sitd alhaisemmissa lampdtiloissa;

‘¢. Erotussuutin- tai pyorreputkiyksikot UF¢-kaasun erottamiseksi
kantokaasusta;

d. UF¢-kylmiloukut, jotka pystyvit toimimaan 253 K (-20 C) asteen tai sitd
alhaisemmissa lampdétiloissa;

e. Laitteet ja komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu kemialliseen
vaihtoon perustuvaa erotusprosessia varten, seuraavasti:

1. Nopeavaihtoiset neste-neste-pulssikolonnit, joiden saosaika vaihetta kohti on
30 sekuntia tai lyhyempi ja jotka kestdvit vahvaa suolahappoa (esim. sopivista
muoviaineista kuten fluorihiilipolymeereisti tai lasista valmistetut tai niilla
vuoratut);

2. Nopeavaihtoiset neste-neste-keskipakokontaktorit, joiden saosaika vaihetta
kohti on 30 sekuntia tai lyhyempi ja jotka kestdvit vahvaa suolahappoa (esim.
sopivista muoviaineista kuten fluorihiilipolymeereisti tai lasista valmistetut tai
niilld vuoratut);

3. Vahvoja sdolahappoliuoksia kestavit sihkskemialliset pelkistyskennot, jotka
soveltuvat yhden valenssitilan uraanin pelkistimiseen toiseen valenssitilaan;
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0B001

e. jatkuu

4.

6.

Sahkdkemialliset pelkistyskennojen sy6ttolaitteet U*-ionien erottamiseksi
orgaanisesta virrasta ja ne prosessivirran kanssa kosketuksissa olevat laitteet,
jotka on valmistettu sopivista aineista (esim. lasi, fluorihiilipolymeerit,
polyfenyylisulfaatti, polyeetterisulfoni ja hartsikyll4stetty grafiitti) tai suojattu
niilld;

Hyvin puhdistetun uraanikloridiliuoksen tuottamiseen tarkoitetut sy5ton
valmistelujérjestelmit, jotka koostuvat puhdistukseen tarkoitetuista liuotus-,
uutin- ja/tai ioninvaihtolaitteista sekd U™ tai U™-uraanin pelkistimiseen
U**-uraaniksi soveltuvista elektrolyyttisistd kennoista;

Uraanin hapettamisjarjestelmit U"-uraanin hapettamiseksi U"*-uraaniksi;

f. Laitteet ja komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu ioninvaihtoon
perustuvaa erotusprosessia varten, seuraavasti:

1.

Nopeasti reagoivat ioninvaihtohartsit, kalvomaiset tai huokoiset
makroverkkomaiset hartsit, joissa aktiiviset kemialliset vaihtoryhmit on
rajoitettu ei-aktiivisen huokoisen tukirakenteen pinnoitteeksi, ja muut
komposiittirakenteet missi tahansa sopivassa muodossa, mukaan lukien
partikkelit ja kuidut, joiden-halkaisija on 0,2 mm tai pienempi ja suunniteltu
vaihtopuoliintumisaika on alle 10 sekuntia ja jotka kestdvit vahvaa suolahappoa
ja kykenevit toimimaan 373 K-473 K (100 C-200 C) asteen lampétila-alueella;

(Sylinterinmuotoiset) ioninvaihtokolonnit, joiden halkaisija on suurempi kuin

1 000 mm ja jotka on valmistettu vahvaa suolahappoa kestavistd aineista (esim.
titaani tai fluorihiilimuovit) tai suojattu niilld ja jotka kykenevit toimimaan
373 K-473 K (100 C-200 C) asteen lampdtila-alueella ja yli 0,7 MPa:n
paineessa;

Ioninvaihtotakaisinvirtausjarjestelmat (kemialliset tai sahkdkemialliset hapetus-
tai pelkistysjdrjestelmit) kemiallisten pelkistys- tai hapetusaineiden
talteenottamiseksi ioninvaihtoon perustuvissa rikastuskaskadeissa;

g. Atomihdyryn "laser"viritykseen perustuvaa isotooppierotusmenetelmii (AVLIS)
varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit seuraavasti:

1.

Uraanin hdyrystdmiseen soveltuvat suuritehoiset kaista- tai

pyyhkiisyelektronisuihkutykit, joiden tuottama teho on enemmin kuin
2,5 kW/cm;

Sulan uraanin tai uraaniseosten kisittelyyn soveltuvat sulan uraanimetallin
kdsittelyjirjestelmit, jotka koostuvat sopivista korroosiota ja lampda kestavista
aineista (esim. tantaalista, yttriumoksidilla paéllystetysté grafiitista, muiden
harvinaisten maametallien oksideilla paallystetystd grafiitista tai niiden
seoksista) valmistetuista tai suojatuista upokkaista ja upokkaiden
jadhdytyslaitteista;

HUOM: KATSO MYOS 2A225 KOHTA.

Tuote- ja jitekerddjdjarjestelmit, jotka on valmistettu uraanimetallihdyryn tai
nestemdisen uraanin korroosiota ja 1ampo4 kestdvistd aineista, kuten
yttriumoksidilla paillystetysti grafiitista tai tantaalista, tai pinnoitettu niilld;

Erotusyksikén kotelot (sylinterinmuotoiset tai suorakulmaiset astiat), joihin
voidaan sijoittaa uraanimetallin hoyrystin, elektronisuihkutykki ja tuote- ja
jatekeraajat;
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5. Uraani-isotooppien erottamiseen soveltuvat "laserit" tai "laser"jdrjestelmat,
joissa oleva taajuusspektrin stabilaattori mahdollistaa pitkdaikaisen kéyton;
HUOM: KATSO MYOS 6A005 JA 6A205 KOHTA.

h. Molekyylien "laser"viritykseen perustuvaa isotooppien erotusprosessia (MLIS) tai
isotooppiselektiiviselld laserilla aktivoitua kemiallista reaktiota (CRISLA) varten
erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit seuraavasti:

1. Adsnti nopeammilla virtauksilla toimivat paisuntasuuttimet, joilla voidaan
jadhdyttdd UFe:n ja kantokaasun seokset 150 K (- 123 C) asteeseen tai sitéd
alhaisempaan lampétilaan ja jotka on valmistettu "UF¢-korroosiota kestavistd
aineista”;

2. Uraanipentafluoridin (UFs) kerddjat, jotka koostuvat suodatin-, tormays-, tai
syklonityyppisista kerddjistd tai niiden yhdistelmisti ja jotka on valmistettu
"UFs-/UF¢-korroosiota kestivisti aineista”;

3. Kompressorit, jotka on valmistettu "UF¢-korroosiota kestivistd aineista” tai
suojattu niill4, ja niihin soveltuvat pydrimisakselien tiivisteet;

4. Laitteet UFs:n (kiinted aine) ﬂuoréamiseksi UFg:ksi (kaasu);

5. Prosessijirjestelmat UFq:n erottamiseksi kantokaasusta (esim. typesti tai

argonista) mukaan lukien:

a. Kryogeeniset limmonvaihtimet ja kryogeeniset erottimet, jotka kykenevét
toimimaan 153 K (-120 C) asteen tai sitd alhaisemmissa ldmpétiloissa;

b. Kryogeeniset jadhdytinyksikot, jotka kykenevit toimimaan 153 K
(-120 C) asteen tai sitd alhaisemmissa lampd&tiloissa;

¢. UFs-kylmiloukut, jotka kykenevit toimimaan 253 K (-20 C) asteen tai sitd
alhaisemmissa ldmpdatiloissa;

6.  Uraani-isotooppien erottamiseen soveltuvat "laserit" tai "laser"jarjestelmat,
joissa oleva taajuusspekirin stabilaattori mahdollistaa pitkdaikaisen kayton;
HUOM: KATSO MYOS 6A005 JA 6A205 KOHTA.

i Plasmaerotusmenetelmai varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja
komponentit seuraavasti:

1. Ionien tuottamiseen tai kiihdyttimiseen soveltuvat mikroaaltoteholdhteet ja
antennit, joiden ulostulotaajuus on enemmin kuin 30 GHz ja keskimiérédinen
ulostuloteho suurempi kuin 50 kW;

2. Radiotaajuusioninvirityskelat, jotka toimivat yli 100 kHz:n taajuuksilla ja
kykenevit kisittelemidédn yli 40 kW:n keskimadréisen tehon;

3. Uraaniplasman synnyttdmiseen soveltuvat jérjestelmit;

4. Sulan uraanin tai uraaniseosten kisittelyyn soveltuvat sulan metallin
kisittelyjarjestelmit, jotka koostuvat sopivista korroosiota ja lampoa kestavistd
aineista (esim. tantaalista, yttriumoksidilla paillystetystd grafiitista, muiden
harvinaisten maametallien oksideilla paillystetysta grafiitista tai niiden
seoksista) valmistetuista tai suojatuista upokkaista ja upokkaiden
jddhdytyslaitteista; :

HUOM: KATSO MYOS 2A225 KOHTA.
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5. Tuote- ja jatekerasjit, jotka on valmistettu uraanihgyryn korroosiota ja 1amp6a
kestévisti aineista, kuten yttriumoksidilla paillystetysté grafiitista tai tantaalista,
tai suojattu niilld;

6. Erotusyksikon (sylinterimédinen) kotelo, johon voidaan sijoittaa
uraaniplasmalihde, radiotaajuinen ajokela ja tuote- ja jatekerddjat, ja joka on
tehty sopivasta ei-magneettisesta aineesta (esim. ruostumattomasta teraksesta);

j- Sihkdmagneettista isotooppierotusmenetelméé varten erityisesti suunnitellut tai
valmistetut laitteet ja komponentit seuraavasti:

1. Joko yhden tai useita ionisuihkuja synnyttévit ionildhteet, jotka koostuvat
héyrylahteesti, ionisaattorista ja suihkun kiihdyttimestd, jotka on valmistettu
sopivasta ei-magneettisesta aineesta (esim. grafiitista, ruostumattomasta
teriksestd tai kuparista) ja jotka kykenevit tuottamaan 50 mA:n tai suuremman
kokonaisionivirran;

2. Rikastetun tai kdyhdytetyn uraani-ionisuihkun keréyslevyt, jotka koostuvat
kahdesta tai useammasta raosta ja keriystaskusta ja jotka on valmistettu
‘sopivista ei-magneettisista aineista (esim. grafiitista tai ruostumattomasta
teridksestd);

3. Uraanin sahkdmagneettisten erotusyksikdiden tyhjokotelot, jotka on valmistettu
ei-magneettisista aineista (esim. ruostumattomasta teraksestd) ja suunniteltu
toimimaan 0,1 Pa:n tai sitd alhaisemmissa paineissa;

4. Magneettinapakappaleet, joiden ldpimitta on suurempi kuin 2 m;

5. lonildhteisiin tarvittavat suurjdnniteteholdhteet, joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:
a. Kykenevit toimimaan jatkuvasti;
b. Ulostulojénnite 20 000 V tai suurempi;
c. Ulostulovirta 1 A tai suurempi ja .
d. Jannitteen stabiilisuus parempi kuin 0,01% kahdeksan tunnin jakson aikana,
HUOM: KATSO MYOS 3A227 KOHTA.

6. Magneettien teholdhteet (suuritehoiset, tasavirta-), joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:
a. Kykenevit toimimaan jatkuvasti siten, ettd ulostulovirta on 500 A tai
suurempi jinnitteen ollessa 100 V tai suurempi; ja
b. Virran tai jannitteen stabiilisuus parempi kuin 0,01 % kahdeksan tunnin
jakson aikana.
HUOM: KATSO MYOS 3A226 KOHTA.

Kohdassa 0B001 miriteltyjd isotooppierotuslaitoksia varten erityisesti suunnitellut tai
valmistetut, "UFg-korroosiota kestavisti aineista" tehdyt tai niilla suojatut apujarjestelmat,
laitteet ja komponentit seuraavasti:

a. Autoklaavit, uunit tai jirjestelmit, joita kdytetddn UF:n sydttdmiseen
rikastusprosessiin;

b. Kiinteyttimet (desublimaattorit) tai kylmaloukut, joita kiytetdan UFe:n poistamiseen
rikastusprosessista mydhempaa limmittamalld tapahtuvaa siirtoa varten;
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c.  Tuote- ja jiteasemat UFs:n siirtdmiseksi sdilytysastioihin;

d. Nesteytys- tai kiinteytysasemat, joita kdytetddn poistamaan UF;
vikevaintiprosessista puristamalla ja jadhdyttimilld UFs nestemdiseen tai kiintedédn
olomuotoon;

e. Putkisto- ja kokoojajérjestelmit, jotka on erityisesti suunniteltu UFq:n kasittelyyn

kaasudiffuusio-, sentrifugi- ja aerodynaamisen erotuslaitoksen kaskadissa;

f. 1. Tyhjojakoputket tai tyhjskokoojat, joiden imukyky on 5 m>/min tai suurempi;
tai '
2. Tyhjopumput, jotka on erityisesti suunniteltu kaytettaviksi UF:tta sisdltdvassd
ilmakehissi;
g. UF¢-massaspektrometrit/ionilihteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu

ottamaan jatkuvatoimisesti ndytteitd UFs-kaasun sydtteestd, tuotteesta tai jitteestd ja

joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.  Yhden atomimassayksikon erotuskyky, kun mitattava massa on suurempl kuin
320 atomimassayksikkod; -

2. lonildhteet, jotka on valmistettu nichrome- tai monel metallista tai vuorattu
niilld taikka paallystetty nikkelills;

3. Elektronipommitukseen perustuva ionisointildhde; ja

4. Isotooppianalyysiin soveltuva kokoojajérjestelma.

0B003 Uraanin konversiolaitos ja erityisesti sitd varten suunnitellut tai valmistetut laitteet
seuraavasti:

Jarjestelmiit, joilla uraanimalmikonsentraatit voidaan muuttaa UO;:Ksi;
Jarjestelmiit, joilla UO; voidaan muuttaa UFg:ksi;

Jdrjestelmit, joilla UO; voidaan muuttaa UO;:ksi;

Jdrjestelmat, joilla UO, voidaan muuttaa UF4:ksi;

Jarjestelmait, joilla UF, voidaan muuttaa UF:ksi; -

Jarjestelmit, joilla UF, voidaan muuttaa uraanimetalliksi;

Jarjestelmiit, joilla UF¢ voidaan muuttaa UO;:ksi;

Jarjestelmit, joilla UFs voidaan muuttaa UF,:ksi.

T 00 oW

0B004 Raskaan veden, deuteriumin ja deuteriumyhdisteen tuotanto- tai konsentrointilaitos jasita
varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit seuraavasti:

a. Raskaan.veden, deuteriumin tai deuteriumyhdisteen tuotantolaitos seuraavasti:
1. Vesi-rikkivety-erotuslaitokset;
2. Ammoniakki-vety-erotuslaitokset;
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b.

Laitteet ja komponentit seuraavasti:

1.

Hienohiiliterdksestd (esim. ASTM A 516) valmistetut vesi-rikkivety-
erotustornit, joiden ldpimitta on 6 m:n ja 9 m:n vilill4 ja jotka voivat toimia

2 MPa:n tai sitd suuremmassa paineessa seki joiden korroosiovara on 6 mm tai
enemman;

Rikkivetykaasun (yli 70 prosenttia H,S:44 sisdltdvin kaasun) kierrdtykseen
soveltuvat yksivaiheiset pienipaineiset (0,2 MPa) keskipakopuhaltimet tai
kompressorit, joiden tilavuusvirta on 56 m*/s tai suurempi niiden toimiessa
1,8 MPa:n imua vastaavassa tai suuremmassa paineessa ja jotka on varustettu
H,S-mirkakiyttoon suunnitelluilla tiivisteilld;

Ammoniakki-vety-erotustornit, joiden korkeus on 35 m tai suurempi ja lipimitta
1,5 m:n ja 2,5 m:n vililld ja jotka voivat toimia suuremmissa paineissa kuin
15 MPa;

Tornien sisdiset osat, mukaan lukien kosketuspinnat, ja vaihepumput, mukaan
lukien upotettavat pumput, jotka soveltuvat raskaan veden valmistukseen
ammoniakki-vety-erotusprosessin avulla;

Ammoniakkikrakkerit, joiden kiyttdpaine on yhtd suuri tai suurempi kuin
3 MPa ja jotka soveltuvat raskaan veden valmistukseen
ammoniakki-vety-erotusprosessin avulla;

Infrapuna-absorptioanalysaattorit, jotka kykenevit jatkuvaan
vety-deuterium-suhteen mittaamiseen, kun deuteriumpitoisuus on 90 prosenttia
tai enemman;

Katalyyttipolttimet, joilla vikevoity deuterium muutetaan raskaaksi vedeksi
ammoniakki-vety-erotusprosessin avulla;

Taydelliset jarjestelmét tai niiden kolonnit, joilla parannetaan raskaan veden
laatua, raskaan veden deuteriumpitoisuuden konsentroimiseksi
reaktoriluokkaan.

0B00S "Ydinreaktorin" polttoaine-elementtien valmistukseen erityisesti suunniteltu laitos ja sitd
varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet.

Huom:

"Ydinreaktorin" polttoaine-elementtien valmistukseen erityisesti suunniteltu

laitos sisdltdd laitteet, jotka:

a. Tavallisesti ovat suoraan yhteydessd ydinmateriaalien tuotantovirtaan tai
suoraan prosessoivat tai valvovat sitd;

b. Sulkevat ydinmateriaalit ilmatiiviisti suojakuoren sisddn;

c. Tarkistavat suojakuoren eheyden tai sulkemisen ilmatiiviyden tai

d. Tarkistavat kiintedn polttoaineen viimeistelyn.
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™~ 0B006 "Ydinreaktorin" siteilytettyjen polttoaine-elementtien jdlleenkisittelylaitos ja sitd varten

erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit.

Huom: 0B006 kohtaan kuuluvat:

a.

"Ydinreaktorin" sdteilytettyjen polttoaine-elementtien jdlleenkdsittelylaitos
sekd laitteet ja komponentit, jotka tavallisesti ovat suoraan yhteydessd
sdteilytettyyn polttoaineeseen ja pddasiallisiin ydinmateriaalien ja
fissiotuotteiden prosessivirtoihin ja suoraan ohjaavat niitd;

Polttoaine-elementtien paloittelu- tai pilkkomiskoneet, ts. kauko-ohjatut
laitteet, jotka leikkaavat, paloittelevat, pilkkovat tai katkovat
"vdinreaktorien” sdteilytettyjd polttoainekokoonpanoja, -nippuja tai
-sauvoja;

Liuotinastiat, kriittisyysturvalliset tankit (esim. pienildapimittaiset tarkit,
rengasmaiset tai laattatankit), jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu
"vdinreaktorien" sdteilytetyn polttoaineen livottamiseen ja jotka kykeneviit
kestamdidn kuumia, voimakkaasti syovyttivid nesteitd ja joita voidaan
téyttdd ja huoltaa kauko-ohjatusti;

Vastavirtauuttimet ja ioninvaihtoprosessilaitteet, jotka on erityisesti
suunniteltu tai valmistettu kéaytettaviksi séteilytetyn "luonnonuraanin’,
"kiyhdytetyn uraanin” tai "erityisten halkeamiskelpoisten materiaalien”
Jjéalleenkdsittelylaitoksissa;

Sdilytys- tai varastoastiat, jotka on erityisesti suunniteltu
kriittisyysturvallisiksi ja kestamdicin typpihapon syovyttavid vaikutuksia;
Huom: Sdilytys- tai varastoastioilla voi olla seuraavat ominaisuudet:

1. Seindmien tai siscrakenteiden booriekvivalenttipitoisuus
(laskettuna 0C004.dd koskevassa huomautuksessa olevan
kaavan mukaisesti kaikkien olennaisten elementtien osalta)
véhintddn kaksi prosenttia;

Sylinterimdiisen astian halkaisija korkeintaan 175 mm; tai
Joko laatta- tai rengasmaisen astian leveys korkeintaan
75 mm. '

woo

Téydelliset jérjestelmdt, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu
muuttamaan plutoniumnitraatti plutoniumoksidiksi;

Tdydelliset jarjestelmdit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu
plutoniummetallin tuottamiseen;

Prosessin valvontainstrumentointi, joka on erityisesti suunniteltu tai
valmistettu sdteilytetyn "luonnonuraanin”, "kéyhdytetyn uraanin” tai
"erityisten halkeamiskelpoisten materiaalien” jilleenkdsittelyn valvontaan
tai ohjaamiseen.
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0C001 "Luonnonuraani” tai "kéyhdytetty uraani” tai torium metallina, seoksena, kemiallisena

’ yhdisteeni tai konsentraattina ja mikd tahansa muu aine, joka sisiltii yhti tai useampaa
edelld mainituista;

Huom: 0C001 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi seuraavia:

a. Neljd grammaa tai vahemman "luonnonuraania” tai "kéyhdytettyd
uraania”, kun se on instrumenttien anturoivassa osassa,

b. Erityisesti seuraaviin rauhanomaisiin, ei-ydinteknisiin sovellutuksiin
kaiytetty "kiyhdytetty uraani”:
1. Suojaus;
2. Pakkaus,
3. Painolastit, joiden massa on pienempi kuin 100 kg;
4.  Vastapainot, joiden massa on pienempi kuin 100 kg;

¢. Vihemmdn kuin viisi prosenttia toriumia sisdltavdt seokset;

d. Toriumia sisdltdvdt keraamiset tuotteet, jotka on valmistettu muuta kuin
ydinteknistd kdyttod varten.

0C002 "Erityinen halkeamiskelpoinen materiaali" -

Huom: 0C002 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi mddrdd, joka on neljd "tehollista
grammaa" tai véihemmdn kyseistd ainetta, kun se on instrumenttien anturoivassa
osassa.

0C003 Deuterium, raskas vesi (deuteriumoksidi) ja muut deuteriumyhdisteet seki deuteriumia

sisdltavit seokset ja liuokset, joissa deuterium-vety-isotooppisuhde ylittdd arvon 1:5 000.

0C004 Reaktoriluokan grafiitti, jonka puhtaustaso on vihemman kuin 5 miljoonasosaa

"booriekvivalenttia” ja jonka tiheys on suurempi kuin 1,5 glem’.
HUOM: KATSO MYOS 1C107 KOHTA.

Huom. 1: 0C004 kohdc;ssa el aseteta valvohnanalaiseksi:

a. grafiittivalmisteita, joiden massa on pienempi kuin I kg, lukuun ottamatta
sellaisia jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu kdytettdvaksi
vdinreaktorissa,

b. grafiittijauhetta.

Huom. 2:  0C004 kohdassa "booriekvivalentti" (BE) (Boron equivalent) médritellédn
epdpuhtauksille summana BEy:ista (lukuun ottamatta BE;:ia, koska hiiltd ei
lasketa epdpuhtaudeksi) mukaan lukien boorin, Jjolloin
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BE; (ppm) = CF x alkuaineen Z konsentraatio ppm-yksikéing,
O'zAB
jossa CF on muunnoskerroin = eeeee-
oAz
o5 ja oz ovat vastaavat boorin ja alkuaineen Z termiset
neutronikaappausvaikutusalat (barn-yksikoind),; Agja Az ovat boorin ja
alkuaineen Z atomipainot.
0C005 Kaasudiffuusiokalvojen valmistukseen erityisesti valmistetut UFs-korroosiota kestavat
yhdisteet tai jauheet (esim. nikkeli tai seos, joka sisdltid 60painoprosenttia tai enemmén
nikkelid, alumiinioksidi ja taysin fluoratut hiilivetypolymeerit), joiden puhtaus on
99,9 painoprosenttia tai enemmin ja joissa keskimédrdinen partikkelikoko on vihemmain
kuin 10 mikrometrid mitattuna ASTM (American Society for Testing and Materials)
B 330 - standardin mukaisesti ja joissa partikkelit ovat hyvin samankokoisia.
Y Ohjelmistot )
0DO001 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu tassa ryhmissd médriteltyjen
tavaroiden "kehittimistd", "tuotantoa” tai "kdyttod" varten.
O0E Teknologia
0EO001 "Teknologia" ydinteknologiahuomautuksen mukaisesti téssd ryhmassd médriteltyjen

tavaroiden "kehittimistd", "tuotantoa" tai "kdyttod" varten.
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RYHMA 1 - MATERJIAALIT, KEMIKAALIT, "MIKRO-ORGANISMIT" JA "TOKSIINIT"

1A
1A001

1A002

1A003

Jirjestelmiit, laitteet ja komponentit
Seuraavat fluoratuista yhdisteistd valmistetut komponentit:
a. "Ilma-aluksiin" tai avaruuskayttoon erityisesti suunnitellut tiivisteet, tiivisterenkaat,

tiivisteaineet tai polttoainekalvot, joiden valmistuksessa on kéytetty yli 50 painoprosenttia
1C009.b tai 1C009.c kohdassa méiritettyjd materialeja;

b. Pietsoséhkdiset polymeerit ja sekapolymeerit, jotka on valmistettu 1C009.z kohdassa
médritellyistd vinyylideenifluorideista:
1. Levyn tai kalvon muodossa; ja
2. Joiden paksuus on yli 200 mikrometrii,

c. "Ilma-aluksiin", ohjuksiin tai avaruuskayttoon erityisesti suunnitellut tiivisteet,

tiivisterenkaat, venttulxen istukat tai kalvot, jotka on valmistettu ﬂuoroelastomeensta
joka sisdltdd ainakin yhtd vmyylleettenmonomeena
Huom: 14001.c kohdassa ‘ohjus’ tarkoittaa tdydellisid rakettijérjestelmid ja
miehittamattomid ilma-alusjdrjestelmid.
Seuraavat "komposiitti"rakenteet tai -laminaatit:
Huom: KATSO MYOS 1A202, 9A010 ja 9A110 KOHTA.

a. Joilla on orgaaninen "matriisi" ja jotka on valmistettu 1C010.c, 1C010.d tai 1C010.e
kohdassa médritellyistd materiaaleista; tai

b.  Joilla on metalli- tai hiili"matriisi" ja jotka on valmistettu:

1. Hiili"kuitu- tai -sdiemateriaaleista”, joiden:
a. "Ominaiskimmomoduuli” yllttaa 10, 15 x 10° m; Jja
b. "Ominaisvetolujuus” ylittdd 17,7 x 10° m; tai

2. 1C010.c kohdassa mééritellyistd materlaalelsta

Huom. 1: 14002 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi hartsilla kylldstetyista hiili"kuitu- tai
-sdiemateriaaleista” valmistettuja komposiitti-rakenteita tai -laminaatteja, jotka on
tarkoitettu lentokoneiden rakenlezden tai laminointien korjaukseen edellyttden,
ettei niiden koko ylitéi 1 ni’.

Huom. 2: 14002 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi valmiita tai puolivalmiita tuotenimikkeitd,
Jotka on erityisesti suunniteltu seuraaviin puhtaasti siviilitarkoituksiin:

a. Urheilutarvikkeisiin;
b. Autoteollisuuteen,
c. Tyostokoneteollisuuteen;

d Lddkinndllisiin kayttétarkoituksiin.

1C008.a.3 kohdassa médritellyistd fluoraamattomista polymeereistd valmistetut kalvot,levyt,
teipit tai nauhat:

a. Joiden paksuus ylittad 0,254 mm; tai

b.  Jotka on pinnoitettu tai laminoitu hiilell4, grafiitilla, metallilla tai magneettisilla aineilla.

Huom: 14003 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi valmisteita, jotka ovat pinnoitettu tai
laminoitu kuparilla ja suunniteltu elektronisten piirilevyjen tuotantoon.
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1A004 Muut kuin asetarvikelistassa méiritellyt suojaus- ja ilmaisinlaitteet ja komponentit seuraavasti:

Huom: KATSO MYOS 2B351 JA 2B352 KOHTA.

a. Kaasunaamarit, suodatinrasiat ja niiden puhdistuslaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu
tai muunnettu suojaamaan biologisia vaikuteaineita tai "sotilaskdytt66n muunneltuja"
radioaktiivisia aineita tai kemiallisen sodankdynnin (CW) vaikuteaineita vastaan, ja niitd
varten erityisesti suunnitellut komponentit;

b. Suojapuvut, kisineet ja jalkineet, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu
suojaamaan biologisia vaikuteaineita tai "sotilaskdytt6on muunneltuja” radioaktiivisia
aineita tai kemiallisen sodankdynnin (CW) vaikuteaineita vastaan;

¢.  Ydinalan, biologisen ja kemian alan (NBC) ilmaisinjérjestelmat, jotka on erityisesti
suunniteltu tai muunnettu ilmaisemaan tai tunnistamaan biologisia vaikuteaineita tai
"sotilaskdytté6n sovitettuja" radioaktiivisia aineita tai kemiallisen sodankdynnin (CW)
vaikuteaineita, ja niitd varten erityisesti suunniteltut komponentit.

Huom: 14004 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi: -

a. Henkilokohtaisia sdteilyannoksen valvontamittareita;

b. Laitteita, joiden suunnittelu tai toiminta on rajoitettu suojaamaan niitd
vaaroja vastaan, jotka ovat ominaisia siviiliteollisuudelle, kuten kaivos-,
louhinta-, maatalous-, lddke-, lddkintd-, eldinlddkintd-, ymparistd-, jatteiden
kasittelylle tai elintarvike-teollisuudelle.

1A005 Vartalohaarniskat, ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit, muut kuin ne, jotka on
valmistettu sotilasstandardien tai -laatuvaatimusten mukaisesti tai vastaavat suoritusarvoiltaan
niité. :

Huom: KATSO MYOS ASETARVIKELUETTELO.

Huom. 1: 14005 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi yksittdisid vartalohaarniskoja ja niiden
lisdvarusteita, kun ne ovat kéyttdjinsd mukana hinen henkilokohtaista
suojautumistaan varten.

Huom. 2: 14005 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi vartalohaarniskoja, jotka on suunniteltu
antamaan suojaa vain edestdpdin kohdistuvia, muiden kuin sotilasrdjihteiden
sirpaleita ja rdjahdysta vastaan.

1A102 9A004 kohdassa miiriteltyihin avaruuteen laukaisussa kdytettiviin kantoraketteihin tai 9A104
kohdassa médriteltyihin luotainraketteihin tarkoitetut toistokylldstetyt pyrolisoidut
hiili-hiilimateriaalit.

1A202 Muut kuin 1A002 kohdassa midritellyt, komposiittirakenteet putkina, joilla on seuraavat
ominaisuudet: '

Huom: KATSO MYOS 9A010 JA 9A110 KOHTA.

a, niiden sisihalkaisija on 75 ja 400 mm vililla; ja

b.  neon valmistettu 1C010.a tai b tai 1C210.a kohdassa médritellyistd "kuitu- ja
sdiemateriaaleista” tai 1C210.c kohdassa midritellyistd hiiliprepregimateriaaleista.

1A225 Platinoidut katalyytit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmisteltu edistimé&in vedyn ja veden

vilistd isotooppien vaihtoreaktiota tritiumin ottamiseksi talteen raskaasta vedesti tai raskaan
veden tuottamiseksi.
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1A226

1A227

1B.

1B001

Erikoisaineet, joita voidaan kdyttdd raskaan veden erottamiseen tavallisesta vedestd ja joilla on
molemmat seuraavista ominaisuuksista:

a.  ne on tehty fosforipronssiverkosta, joka on kisitelty kemiallisesti vettyvyyden
parantamiseksi; ja
b. ne on suunniteltu kiytettaviksi tyhjotislauskolonneissa.

Korkeatiheyksiset (lyijylasista tai muusta aineesta valmistetut) siteilysuojaikkunat, joilla on
kaikki seuraavat ominaisuudet sekd niitd varten erityisesti suunnitellut puitteet:

a. 'kylmi (séteilyltd suojattu) ala' on suurempi kuin 0,09 m?
b. tiheys suurempi kuin 3g/cm® ja

.c paksuus 100 mm tai suurempi.

Tekninen huomautus:
14227 kodassa termilld kylmd ala’ tarkoitetaan ikkunan ldpindkyvdda alaa, joka on altistuneena
alhaisimmalle sdteilytasolle mallisovelluksessa.

Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaittéet

Seuraavat 1A002 tai 1C010 kohdassa madriteltyjen kuitujen, prepregien, preformien tai

"komposiittien" tuotantolaitteet ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit ja varusteet:
Huom: KATSO MYOS 1B101 JA 1B201 KOHTA.

Kuitujen kdamintikoneet, joissa kddmittivien kuitujen asettelu-, kiedonta- ja kd@mintaliikkeet
ovat koordinoitavissa ja ohjelmoitavissa kolmen tai useamman akselin suhteen ja jotka on
erityisesti suunniteltu "komposiitti“rakenteiden tai -laminaattien valmistukseen "kuitu- tai
sdiemateriaaleista”;

Nauhapiillystys- tai rohdin-asettelukoneet, joissa teipin, rohtimien tai levyjen asemointi- ja

asetteluliikkeet ovat koordinoitavissa ja ohjelmoitavissa kahden tai useamman akselin suhteen ja

jotka on erityisesti suunniteltu "komposiittisten" lentokoneenrunko- tai ‘ohjus'rakenteiden

valmistukseen;

Huom: 1B001.b kohdassa ‘ohjus’ tarkoittaa tiydellisid rakettijdrjestelmid ja
miehittdamdtiomid ilma-alusjdrjestelmid.

"Komposiitti"rakenteiden valmistukseen tarkoitetut monisuuntaiset ja monidimensioiset

kutoma- tai punontakoneet kuitujen kudontaa, punontaa tai palmikointia varten sekd ndiden

koneiden adapterit ja muunnossarjat; \

Huom: 1B001.c kohta ei aseta valvonnanalaiseksi tekstiilikoneita, joita ei ole muunnettu
ylla mainittuja loppukdyttéjd varten.
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1B001 jatkuu

d.  Seuraavat lujitekuitujen tuotantoa varten erityisesti suunnitellut tai muunnetut laitteet:

1. Laitteet, joilla polymeerikuituja (kuten polyakryylinitriili, raion, hartsi tai
polykarbosilaani) muutetaan hiilikuiduiksi tai piikarbidikuiduiksi, mukaan lukien
erikoislaitteet, joilla kuituja jannitetdsan kuumennuksen aikana,

2. Laitteistot, joilla valmistetaan piikarbidikuituja pinnoittamalla kuumennettuja
kuitusubstraatteja alkuaineilla tai yhdisteilld kemiallista kaasufaasipinnoitus-
menetelmid (CVD) kiyttéen;

3. Laitteet, joilla markikehratddn tulenkestdvid keraameja (kuten alumiinioksidia);

4. Laitteet, joilla esikuituja sisaltdvd alumiini muutetaan lampdokisittelylld
alumiinioksidikuiduiksi;

€. Laitteet, joilla tuotetaan kuumasulatusmenetelmilld 1C010.e kohdassa miériteltyja
prepregejd;

f. Ainetta rikkomattomat tarkastuslaitteet, joilla voidaan tarkastella valmistusvirheita
kolmessa ulottuvuudessa ultradini- tai rontgentomografiaa kéyttden, ja jotka on erityisesti
suunniteltu "komposiitti"materiaaleja varten.

1B002 1C002.a.2, 1C002.b tai 1C002.c kohdassa midriteltyjen metalliseosten, metalliseosjauheiden tai
seostettujen materiaalien tuottamiseen erityisesti suunnitellut jérjestelmét ja niiden komponentit,
jotka on erityisesti suunniteltu kontaminaation vilttimiseen.

1B003 Titaanin tai alumiinin tai niiden seosten "superplastista muovausta” tai "diffuusioliittdmista"
varten tarkoitetut tydkalut, suuttimet, muotit tai kiinnikkeet, jotka on erityisesti suunniteltu:

a. Lentokoneiden runko- tai avaruusalusten rakenteiden valmistamiseen;

b. "Lentokoneiden” tai avaruusalusten moottorien valmistamiseen; tai

c.  Nditd rakenteita tai moottoreita varten erityisesti suunniteltujen komponenttien
valmistamiseen. -

1B101 Seuraavat, muut kuin 1B001 kohdassa maritellyt laitteet rakenteellisten komposiittien

"tuotantoa" varten sekd niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit ja varusteet:
Huom: KATSO MYOS 1B201 KOHTA.

Huom: 1B101 kohdassa mddriteltyihin komponentteihin ja varusteisiin sisdltyvat muotit,
tuurnat, suukappaleet, kiinnittimet ja tyokalut komposiittirakenteiden,
-laminaattien ja niiden valmisteiden preformien puristamista, kovettamista,
valamista, sintraamista tai liittamistd varten.

a. Kuidunkiimintikoneet, joissa kuidun asemointi-, kdérinti- ja kddmintiliikkeet voidaan
koordinoida ja ohjelmoida kolmen tai useamman akselin suhteen ja jotka on suunniteltu
valmistamaan komposiittirakenteita tai -laminaatteja kuitu- tai sdiemateriaaleista, seki
koordinoinnin ja ohjelmoinnin ohjaukset;

b.  Nauhapiillystyskoneet, joissa nauhan tai levyn asettelu- ja asemointiliikkeet voidaan
koordinoida ja ohjelmoida kahden tai useamman akselin suhteen ja jotka on suunniteltu
komposiittisten lentokoneiden ja "ohjusten” runkorakenteiden valmistusta varten;
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1B101 jatkuu

c. Seuraavat "kuitu- tai siiemateriaalien” "tuotantoa" varten suunnitellut tai muunnetut

laitteet:.

1. Laitteet, joilla muunnetaan polymeerikuituja (esim. polyakryylinitriilid, raionia tai
polykarbosilaania), erityisesti kuitua kuumennuksen aikana jannittien;

2. Laitteet, joiden avulla kuumennettuja sdiesubstraatteja hdyrypinnoitetaan
alkuaineilla tai yhdisteilld; ja

3. Laitteet, joiden avulla voidaan mérkikehrati tulenkestivid keraameja (kuten esim.
alumiinioksidia);

d.  Laitteet, jotka on suunniteltu tai muunnettu kuitujen erityispintakésittely varten tai

9A110 kohdassa miériteltyjen prepregien ja preformien tuottamista varten.
Huom: 1B101.d kohdassa mdadriteltyihin laitteisiin sisaltyvit valssaimet,
venytyslaitteet, pddllystyslaitteet, leikkurit ja meistimuotit.

IB115 1C011.a, 1CO11.b tai 1C111 kohdassa tai asetarvikeluettelossa méiriteltyjen ajoaineiden ja
niiden ainesosien tuotantoa, kisittelyd ja vastaanottotestausta varten tarkoitetut laitteet ja niitd
varten erityisesti suunnitellut komponentit. -

Huom. 1:  1B115 kohdassa on mddritelty vain ne sekoittimet, joiden on pystyttiva
sekoittamaan tyhjéssd painealueella nollasta 13 326 kPa:iin ja joiden
sekoituskammion ldmpdétilaa voidaan sddtdd:

a. Erdsekoittimet, joiden kokonaistilavuuskapasiteetti on 110 litraa tai
enemmdin ja joissa on ainakin yksi keskustasta sivuun asennettu
sekoitus/vaivausvarsi,

b.  Jatkuvatoimiset sekoittimet, joissa on kaksi tai useampia
sekoitus/vaivausvarsia ja joiden sekoituskammio voidaan avata.

Huom. 2:  Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu asetarvikkeiden tuotantoa varten: katso
asetarvikeluettelo.

Huom. 3:  1B115 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi boorikarbidin "tuotantoon”, késittelyyn ja
hyvéiksymistestaukseen tarkoitettuja laitteita.

1B116 Erityisesti suunnitellut suuttimet, joilla tuotetaan pyrolyysimenetelmélli muodostuvia aineita
muotille, tuurnalle tai muulle substraatille vilituotekaasuista, jotka hajoavat
1573 K (1 300 C)-3173 K (2 900 C) asteen lampdtila-alueella ja 130 Pa:n—20 kPa:n paineessa.

1B201 Seuraavat muut kuin 1B001 tai 1B101 kohdassa méaéritellyt kuidunkadamintakoneet ja niihin

liittyvit laitteet:

a. Kuidunkdidmintikoneet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.

2.

kuitujen asemointi, kd4rint4 ja kd8mintd on koordinoitu ja ohjelmoitu kahden tai
useamman akselin suhteen;

ne on erityisesti suunniteltu komposiittirakenteiden tai -laminaattien valmistamiseen
"kuitu- tai sdiemateriaaleista”; ja ‘

ne pystyvit kddmimaan 75-400 mm:n ldpimittaisia ja 600 mm:n pituisia tai
suurempia lieriémiisi roottoreita,
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1B201

1B225

1B226

1B227

1B228

1B229

jatkuu

b. 1B201.a kohdassa miiriteltyjen kuidunkddmintékoneiden koordinointi- ja
ohjelmointilaitteet;

c. 1B201.a kohdassa midriteltyjen kuidunkdamintékoneiden tarkkuustuurnat.

Elektrolyysikennot fluorin tuotantoa varten, joiden tuotantokapasiteetti on suurempi kuin 250 g
fluoria tunnissa.

Sihkdmagneettiset isotooppierottimet, jotka on suunniteltu toimimaan tai varustettu yhdell tai
useilla ionildhteilld, joilla voidaan saada aikaan 50 mA:n tai suurempi ionisuihkun
kokonaisvirta.

Huom: 1B226 kohta sisaltdd erottimet:
a. Jotka pystyvit rikastamaan pysyvid isotooppeja;
b. Joissa ionildhteet ja -kerddjdt ovat kummatkin magneettikentdssd, sekd ne
konfiguraatiot, joissa ne ovat kentdn ulkopuolella.

Ammoniakin syntetisointikonvertterit tai ammoniakin syntetisointiyksikot, joissa synteesikaasu
(typpi ja vety) saadaan korkeapaineisesta ammoniakki/vety-vaihtokolonnista ja syntetisoitu
ammoniakki palautetaan samaan kolonniin.

Kryogeeniset vetytislauskolonnit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a. Ne on suunniteltu toimimaan 35 K (-238 C) asteen tai siti alhaisemmissa sisdisissd
lampétiloissa;

b. Ne on suunniteltu toimimaan 0,5-5 MPa:n sisdisessi paineessa;

c. Ne on valmistettu joko:
1. 300-sarjan vihdrikkisesti ruostumattomasta terdksests, jonka austeniittinen ASTM:n

(tai vastaavan standardin) mukainen raekokoluku on 5 tai suurempi; tai

2. Vastaavista kryogeenisisti ja vetya (H,) kestdvistd materiaaleista; ja

d. Sisdhalkaisija on 1 m tai suurempi ja tehollinen pituus 5 m tai pitempi.

Seuraavat vesi-rikkivety-erotuspohjakolonnit seka niiden sisdiset kontaktipinnat:

Huom: Erityisesti raskaan veden tuottamista varten suunnitellut tai valmistetut kolonnit:
katso 0B004 kohta.
a. Vesi-rikkivety-erotuspohjakolonnit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. niiden kéyttopaine on 2 MPa tai suurempi; ,
2. neon valmistettu hiiliteriksests, jonka austeniittinen ASTM:n (tai vastaavan
standardin) mukainen rackokoluku on 5 tai suurempi; ja
3. niiden halkaisija on 1.8 m tai suurempi;
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1B229  jatkuu
b. 1B229.a kohdassa miiriteltyjen vesi-rikkivety-erotuspohjakolonnien sisdiset
kontaktipinnat.
Tekninen huomautus:
Kolonnien siscikosketuspinnat ovat segmentoituja pohjia, joiden tehollinen halkaisija
koottuna on 1,8 m tai enemmdin; ne on suunniteltu helpottamaan vastavirtakosketusta ja
ne on valmistettu ruostumattomista terdksistd, joiden hiilipitoisuus on 0,03 prosenttia tai
vihemmdn. Pohjat voivat olla seula-, venttiili-, kello-, ja ritildpohjia.
1B230 Nesteammoniakkiin liuotetun vikevin tai laimean kaliumamidikatalyytin (KNH,/NH;)
kierrittimiseen kykenevit pumput, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
a. Ne ovat ilmatiiviitd (so. hermeettisesti suljettuja);
b.  Pumppausteho on suurempi kuin 8,5 m3/h; ja
c. Jompi kumpi seuraavista ominaisuuksista:
I. Ne on tarkoitettu vikevien (1 % tai suurempi pitoisuus) kaliumamidiliuosten
kierrattimiseen 1,5-60 MPa:n kiyttopaineella; tai
2. Laimeiden (pitoisuus vihemmin kuin 1 %) kaliumamidilivosten kierréttdmiseen
20-60 MPa:n kiyttopaineella. -
1B231 Seuraavat tritiumlaitokset tai -tehtaat ja niissd kaytettavit laitteet:
a. Laitokset tai tehtaat, joissa tuotetaan, otetaan talteen, uutetaan, rikastetaan tai kisitellain
tritiumia,
b. Tritiumlaitosten tai -tehtaiden laitteet seuraavasti:
1. Vedyn tai heliumin jaghdytysyksikot, joissa lamp6tila saadaan lasketuksi 23 K
(-250 C) asteeseen tai alhaisemmaksi ja joiden lammonpoistokyky on suurempi
kuin 150 W;
2. Vetyisotooppien varastointi- ja puhdistusjérjestelmat, joissa varastointiin tai
puhdistukseen kdytetdan metallihydrideja.
1B232 Turbohdyrystimet tai turbohsyrystin-kompressoriyhdistelmit, joilla on molemmat seuraavista
ominaisuuksista:
a. ne on+tarkoitettu kiytettdviksi siten, etd ulostuloldmpétila on 35 K (-238°C) tai
alhaisempi; ja
b. ne on tarkoitettu tuottamaan vetykaasua 1 000 kg/h tai enemmaén.
1B233 Litiumisotooppien erotukseen kdytettdvit laitokset tai tehtaat ja niissa kadytettavat laitteet

seuraavasti:
a. Laitokset tai tehtaat litiumisotooppien erottamiseen;

b. Laitteet litiumisotooppien erottamiseen seuraavasti:
1. Erityisesti littumamalgaameja varten suunnitellut pakatut neste-neste erotuskolonnit,
2. Elohopea- tai litiumamalgaamipumput,
3. Litiumamalgaamielektrolyysikennot,
4, Haihduttimet viékevid litiumhydroksidiliuoksia varten.
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1C Materiaalit i}

Tekn. huom:

Metallit ja metalliseokset:

Ellei toisin sdddetd, 1C001-1C012 kohdassa sanat 'metalli’ ja 'metalliseos’ kattavat seuraavat

raa'at ja puolivalmistemuodot:

Raa'at muodot:

Anodit, harkot, kanget (mukaan lukien lovetut kanget ja lankaharkot), valanteet, lohkareet,

raakatangot, briketit, katodit, kiteet, kuutiot, rouheet, jyvdset, valuharkot, kokkareet, pelletit,

raakametalliharkot, pulveri, sulakuoret, valurakeet, valssausaihiot, puristusharkot, sieni,
sauvat,

Puolivalmistemuodot (riippumatta siitd ovatko ne pinnoitettuja, pddllystettyjd, porattuja tai

lavistettyjd):

a. Taotut tai tydstetyt materiaalit, jotka on valmistettu valssaamalla, vetdmadlld,
suulakepuristamalla, takomalla, kylmdépursottamalla, meistimdlla, rouhimalla,
hiventdamdlld, ja jauhamalla, so.: kulmakiskot, kourut, pyéryldt, kiekot, pély, hiutaleet, foliot
Jja ohutlevy, taos, levy, pulveri, puristeet ja meistot, nauha, renkaat, tangot (mukaan lukien
paljaat hitsauslangat, valssilangat, ja valssivanungit), muotometallit, profiilit, levyt ja putket
(mukaan lukien putkikehdit, neliékanget, ja ontot palkit), vedetyt tai puristetut langat,

b. Valettu materiaali, joka on tuotettu valamalla hiekka-, suulake-, metalli-, kipsi- tai muun
tyyppiselld muotilla, mukaan lukien korkeapainevalokset, sintratut muodot ja
pulverimetallurgialla aikaansaadut muodot.

Valvonnan tavoitetta ei tule kumota viemdlld muita kuin lueteltuja muotoja, joiden vditetddn

olevan lopullisia tuotteita, vaikka ne kaytannosm ovat raakOJa nuotoja tai

puolivalmistemuotoja.
1C001 Seuraavat sihk&magneettisia aaltoja absorboiviksi erityisesti suunnitellut materiaalit tai

itseisjohtavat polymeerit:
Huom: KATSO MYOS 1C101 KOHTA.

a. Materiaalit, jotka absorboivat yli 2 x 10, mutta alle 3 x 10" hertsin taajuuksia;
Huom: 1C001.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:
a Luonnon- tai synteettisistd kuiduista rakentuvia hiustyyppisid

absorboivia materiaaleja, joiden absorptiokyky on saatu aikaan
ei-magneettisella tayteaineella;

b.  Absorboivia materiaaleja, joilla ei ole lainkaan magneettista haviotd,
Jja joiden kohtauspinta ei ole muodoltaan taso, mukaan lukien
pyramidi-, kartio-, kiila- sekd poimuiset pinnat;

c. Tasopintaisia absorboivia materiaaleja:

1. Jotka on valmistettu:

a. Taipuisista tai jdykistd vaahtomuoveista, joissa
téyteaineena on hiili, tai orgaanisista materiaaleista,
sideaineet mukaanlukien, jotka antavat metalliin verrattuna
yli 5 %:n kaiun kaistalla, joka on yli + 15 % kohtaavan
energian keskitaajuudesta, ja jotka eivit kestd yli 45 0K
(177 C) asteen ldmpotiloja; tai
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1C001 a. Huom:

Huom:

1. jatkuu

b. Keraamisista materiaaleista, jotka antavat metalliin
verrattuna yli 20 %:n kaiun kaistalla, joka on yli
+ 15 % kohtaavan energian keskitaajuudesta, ja jotka eiviit
kestd 800 K (527 C) asteen ylittavida lampétiloja;
Tekninen huomautus:
1C001.a kohdan 1.c.] huomautuksessa tarkoitettujen
absorptiotestindytteiden tulee olla neliditd, joiden sivun pituus
on vahintddn 5 keskitaajuuden aallonpituutta, ja ne tulee
asettaa sdteilevin elementin kaukokenttdin,
2. Joiden vetolujuus on pienempi kuin 7 x 10° N/m2; Ja
3. Puristuslujuus on pienempi kuin 14 x 10° N/m2;
Sintratusta ferriitistd valmistetut tasopintaiset absorboivat materiaalit
joiden:
1 Ominaispaino ylittdd 4,4; ja
2. Maksimitoimintaldmpétila on 548 K (275 C) astetta.

Mikddn 1C001.a kohtaa koskevassa huomautuksessa ei vapauta maaliin
sisallytettyjd magneettisia materiaaleja, joiden tarkoitus on tehdd se
absorbtiokykyiseksi.

Materiaalit, jotka absorboivat yli 1,5 x 10" Hz:n, mutta alle 3,7x 10" Hz:n
taajuuksia, ja jotka eivit ldpdise nikyvid valoa;

Itseisjohtavat polymeerimateriaalit, joiden kokonaissahkonjohtokyky ylittda
10 000 S/m (siemensid metria kohti) tai pintaresistiivisyys on alle 100 ohmia/m’, ja
Jjotka perustuvat johonkin seuraavista polymeereisti:

SRR N

Polyaniliini;

Polypyroli;

Polytiofeeni;
Polyfenyleenivinyleeni; tai
Polytienyleenivinyleeni.
Tekn. huom:

Kokonaissdahkonjohtokyky ja pintaresistiivisyys tulee mddritellé
ASTM D-257:n tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti.

1C002 Seuraavat metalliseokset, metalliseosjauheet tai seostetut materiaalit:
Huom: KATSO MYOS 1C202 KOHTA.

Huom:

a.

R i Bt

1C002 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi metalliseoksia, metalliseosjauheita
tai seostettuja materiaaleja, jotka on tarkoitettu substraattien pinnoitukseen.

Seuraavat metalliseokset:

Seuraavat nikkeli- tai titaanipohjaiset aluminidiseokset raaka-aineena tai
puolivalmisteina:

Nikkelialuminidit, jotka sisdltdvit vdhintdén 15 painoprosenttia
alumiinia, korkeintaan 38 painoprosenttia alumiinia ja vahint4n
yhden lisdseosalkuaineen;

Titaanialuminidit, jotka sisaltdvit 10 painoprosenttia tai enemmén
alumiinia ja vdhintdidn yhden lisdseosalkuaineen;
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1C002 a.  jatkuu

2. Seuraavat metalliseokset, jotka on valmistettu 1C002.b kohdassa midritellyistd
metalliseosjauheista tai hiukkasmaisista materiaaleista:
a. Nikkeliseokset, joiden:
1.  Jinnitysmurtumaiki on 10 000 tuntia tai enemmin
923 K (650 C) asteen limpétilassa rasituksen ollessa 676 MPa; tai
2. Low cycle -visymisikéd on 10 000 jaksoa tai enemmén
823 K (550 C) asteen limpdtilassa maksimirasituksen ollessa
1 095 MPa;
b. Niobiumseokset, joiden:
1. Jinnitysmurtumaiki on 10 000 tuntia tai enemmin
1073 K (800 C) asteen lampétilassa rasituksen ollessa 400 MPa; tai
2. Low cycle -visymisikéd on 10 000 jaksoa tai enemmin
973 K (700 C) asteen limpétilassa maksimirasituksen ollessa
700 MPa;
c.  Titaaniseokset, joiden: B
1. Jannitysmurtumaika on 10 000 tuntia tai enemmén
723 K (450 C) asteen lampétilassa rasituksen ollessa 200 MPa; tai
2. Low cycle -visymisikd on 10 000 jaksoa tai enemmén
723 K (450 C) asteen limpdtilassa maksimirasituksen ollessa
400 MPa;
d.  Alumiiniseokset, joiden vetolujuus on:
1. 240 MPa tai enemman ldmpétilan ollessa 473 K (200 C) astetta; tai
2. 415 MPa tai enemmin lampétilan ollessa 298 K (25 C) astetta;
€. Magnesiumseokset, joiden vetolujuus on 345 MPa tai enemmén ja sySpymisnopeus
on vihemman kuin 1 mm/vuosi 3 %:sessa natriumkloridin vesiliuoksessa mitattuna
ASTM-standardin G-31 tai vastaavan kansallisen standardin mukaisesti;
Tekn. huom:
1 Metalliseokset 1C002.a kohdassa ovat niitd, joissa mainitun metallin painoprosentti on

suurempi kuin minkddn muun aineen.

2. Jannitysmurtumaikd mitataan ASTM-standardin E-139 tai vastaavien standardien
mukaisesti.

2. Visymisikd mitataan ASTM-standardin E-606 'Recommended Practice for
Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue Testing' mukaisesti tai vastaavien
kansallisten standardien mukaisesti. Testauksen tulee olla aksiaalinen,
keskimddrdisen jénnityssuhteen 1 ja jannityksen keskityskertoimen (K) 1.
Keskimddrdinen jénnityssuhde mddritellddn maksimijannityksen ja
minimijénnityksen erotuksen sekd maksimijdannityksen osamddrand.
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1C002 jatkuu

b.

Seuraavat metalliseosjauheet tai hiukkasmaiset materiaalit, joita kdytetdan 1C002.a
kohdassa midritellyissd materiaaleissa:

1. Jotka on tehty jostakin seuraavista seossysteemeisti:

Tekn. huom:
Seuraavissa kaavoissa X tarkoittaa yhtd tai useampaa seosalkuainetta.

a. Nikkeliseokset (Ni-Al-X, Ni-X-Al), jotka ovat turbiinimoottorien osiksi
sopivia, eli joissa on vdhemmén kuin 3 (valmistusprosessin aikana liséttyd)

kooltaan yli 100 pm olevaa epimetallipartikkelia 10° seospartikkelia kohti;

b. Niobiumseokset (Nb-Al-X tai Nb-X-Al, Nb-Si-X, Nb-X-Si,
Nb-Ti-X tai Nb-X-Ti);

c. Titaaniseokset (Ti-Al-X tai Ti-X-Al);

d. Alumiiniseokset (Al-Mg-X tai Al-X-Mg, Al-Zn-X tai Al-X-Zn,
Al-Fe-X tai Al-X-Fe); tai

€. Magnesiumseokset (Mg-Al-X tai Mg-X-Al); ja

2. Jotka on valmistettu kontrolloiduissa olosuhteissa jollakin seuraavista prosesseista:
a. "Tyhjoatomisointi";
b. "Kaasuatomisointi";
c. "Pyorivd atomisointi";
d. "Liimdyssammutus";
€. "Sulakehrays" ja "jauhatus";
f. "Sulaerotus" ja "jauhatus"; tai
g. "Mekaaninen seostus";

Seostetut materiaalit hienontamattomina hiutaleina, nauhoina tai ohuina tankoina, jotka
on tuotettu kontrolloidussa ympdristdssi "ldimayssammutus”-, "sulakehrdys"- tai
"sulaerotus"menetelmailld, ja joita kdytetddn 1C002.b kohdassa médriteltyjen
metalliseosjauheiden tai hiukkasmaisten materiaalien valmistuksessa.

1C003 Kaikentyyppiset ja -muotoiset magneettiset metallit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.

Suhteellinen alkupermeabiliteetti 120 000 tai enemmin ja paksuus 0,05 mm tai
vihemmin,;

Tekn. huom:

Alkupermeabiliteetin mittaus on suoritettava tdysin hehkutetuilla materiaaleilla.
Magnetostriktiiviset metalliseokset, joiden:

. Magnetostriktiivinen saturaatio on enemmin kuin 5 x 10™; tai

2. Magnetomekaaninen kytkentikerroin (k) on enemman kuin 0,8; tai
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c. Amorfiset tai 'nanokiteiset' metalliseosnauhat, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
’ 1. Koostumuksesta vihintain 75 painoprosenttia on rautaa, kobolttia tai nikkelid;
2. Magneettisen induktion saturaatio (B) on 1,6 T tai enemmin; ja
3. Jokin seuraavista:
a. Nauhapaksuus on 0,02 mm tai vihemmin,; tai
b. Ominaisresistanssi on 2 x 10™* ohmi cm tai enemmin.
Tekn. huom:

1C003 kohdassa ‘nanokiteiset’ materiaalit ovat sellaisia materiaaleja, joiden
rontgendiffraktiolla mddritelty kideraekoko on 50 nm tai vihemmdn.

1C004 Uraani-titaaniseokset tai volframiseokset, joilla on rauta-, nikkeli- tai kuparipohjainen "matriisi"
ja joiden:
a. Tiheys ylittdd 17,5 glem’;
b. Elastisuusraja ylittad 880 MPa;
c. Murtovetolujuus ylittdd 1270 MPa; ja
d. Venymai ylittdd 8 %.
1C005 Seuraavat yli 100 m pitkit tai yli 100 g:n painoisét "suprajohtavat” "komposiitti"- johtimet:
a. Monikuituiset "suprajohtavat" "komposiitti"johtimet, jotka siséltévat yhden tai useamman
niobium-titaanikuidun:
1. Joka on istutettu muuhun "matriisiin" kuin kupari- tai kuparipohjaiseen
"matriisiin"; tai
2. Jonka p01kk11e1kkauksen pinta-ala on vihemmin kuin 0,28 x 10* mm’ (py6reiden
kuitujen halkaisija on vihemmin kuin 6 um);
b. Yhdesti tai useammasta, muusta kuin niobium-titaanista valmistetusta "suprajohtavasta”
" kuidusta koostuvat "suprajohtavat" "komposiitti"johtimet:
1. Joiden "kriittinen lampétila” magneettisen induktion nollapisteessi ylitti 9,85 K

(-263,31 C) astetta, mutta on vihemmén kuin 24 K
(-249,16 C) astetta;
2. Joiden poikkileikkauksen pinta-ala on vihemmin kuin 0,28 x 10 mm’; ja
3. Jotka pysyvit "suprajohtavassa” tilassa 4,2 K (-268,96 C) asteessa, kun ne
asetetaan magneettikenttiin, jonka magneettinen induktio on 12 T.
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1C006 Seuraavat nesteet ja voiteluaineet:
a. Hydraulinesteet, jotka sisiltidvit perusainesosanaan jotain seuraavista yhdisteisti tai
aineista:

1. Synteettiset pii-hiili-vety-6ljyt, joiden:
Huom: 1C006.a.1 kohdassa pii-hiili-vety-o6ljyt sisdltavit pelkdstddn piitd,
vetyd ja hiiltd.

Leimahduspiste ylittdd 477 K (204 C) astetta;

Jahmepiste on 239 K (-34 C) astetta tai alempi;

Viskositeetti-indeksi on 75 tai enemmin; ja

Terminen stabiliteetti on 616 K (343 C) astetta; tai

.0 o

2. Kloori-fluori-hiili-yhdisteet:
Huom: 1C006.a.2 kohdassa kloori-fluori-hiili-yhdisteet sisdltdvdt pelkdstddin
klooria, fluoria ja hiiltd.

a. Joilla ei ole leimahduspistetti;
b. Joiden itsesyttymislampétila on yli 977 K (704 C) astetta;
c.  Joiden jahmepiste on 219 K (-54 C) astetta tai alempi;
d. Joiden viskositeetti-indeksi on 80 tai enemmin; Ja
e. Joiden kiehumispiste on 473 K (200 C) astetta tai korkeampi;
b.  Voiteluaineet, jotka sisiltdvit perusainesosanaan jotain seuraavista yhdisteisti tai
aineista:
1. Fenyleeni- tai alkyylifenyleenieetterit tai -tioeetterit tai niiden seokset, jotka

sisaltdvit enemmaén kuin kaksi eetteri- tai tioeetterifunktiota tai niiden seosta; tai

2. Fluoratut silikoninesteet, joiden kinemaattinen viskositeetti on vihemman kuin
5000 mm?¥s (5 000 senttistokea) 298 K (25 C) asteen ldmpdtilassa mitattuna;

c.  Hoyrystys- tai vaahdotusnesteet, joiden puhtaus ylittdd 99,8 %, jotka sisaltavit
100 millilitrassa vihemmin kuin 25 kooltaan 200 um tai suurempaa partikkelia, ja jotka
on valmistettu vahintdén 85-prosenttisesti jostakin seuraavista yhdisteisti tai aineista:

1. Dibromitetrafluorietaani; : ,

2. Polyklooritrifluorietyleeni (vain 6ljyiset tai vahamaiset muunnokset); tai

3. Polybromitrifluorietyleeni;

d. Elektroniikan fluori-hiili-jaghdytysnesteet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Sisaltavdt 85 painoprosenttia tai enemman jotakin seuraavista tai niiden seoksista:

a. Monomeerimuotoisia perfluoripolyalkylieetteri-triatsiineja tai
perfluorialifaatti-eettereiti;

b.  Perfluorialkyyliamineita;
c. Perfluorisykloalkaaneja; tai
d. Perfluorialkaaneja;

2. Tiheys 298 K (25 C) asteessa on 1,5 g/ml tai enemmn;
Nestemdisessi tilassa 273 K (0 C) asteessa; ja
4. Sisdltavit 60 painoprosenttia tai enemmin fluoria.

(8]



. e

19.3.1999

Euroopan vhteisojen virallinen lehti 49

1C006

1C007

jatkuu

Tekn. huom:

1C006 kohdassa:

a.  Leimahduspiste mddritetidn ASTM D-92:n kuvaamalla Cleveland Open cup- tai
vastaavilla kansallisilla menetelmilla.

b.  Jdhmepiste mddritetiidn ASTM D-97:n kivaamalla tai vastaavilla kansallisilla
menetelmilld. ,

c. Viskositeetti-indeksi mddritetddan ASTM D-2270:n kuvaamalla tai vastaavilla kansallisilla
menetelmilld.

d Terminen stabiliteetti mddritetddn seuraavalla koemenettelylld tai vastaavilla
kansallisilla menetelmilla:
20 ml testattavaa nestettd asetetaan 46 mi:n vetoiseen ruostumattomasta terdksestd
(tyyppid 317) valmistettuun kammioon, joka sisdltdd yhden tyckaluterdksisen (M-10),
yhden teréksisen (52100) ja yhden laivapronssisen (60 % Cu, 39 % Zn, 0,75 % Sn)
nimellisldpimitaltaan 12,5 mm kuulan.
Kammio tyhjennetdcdn typen avulla ja suljetaan (yhden) ilmakehdn paineeseen, ja
lampétila nostetaan 644 + 6 K (371 £ 6 C) asteeseen kuudeksi tunniksi. Ndytettd pidetdcin
termisesti stabiilina, jos kaikki seuraavat ehdot tayttyvat:
1 Kunkin kuulan paino véihenee vdhemmdn kuin 10 mg kuulan pinnan yhtd mnt’

kohti;
2. Alkuperdisen, 311 K (38 C) asteessa mddritetyn viskositeetin muutos on vahemmdn
kuin 25 %, ja )

3. Kokonaishappo- tai -emdsluku on vihemmdn kuin 0,40.

e. Itsesyttymislimpétila médritetciin ASTM E-659.:n kuvaamalla tai vastaavilla kansallisilla
menetelmilla.

Seuraavat keraamiset perusmateriaalit, keraamiset ei-"komposiitti"materiaalit, keraamiset
"matriisi""komposiitti"materiaalit ja viliaineet:
Huom: KATSO MYOS 1C107 KOHTA.

a. Yksinkertaisten tai kompleksisten titaaniboridien perusmateriaalit, joiden metallisten
epipuhtauksien kokonaisméiri, tarkoituksellisia lisdaineita lukuunottamatta, on
vihemmin kuin 5 000 ppm, keskimiardinen partikkelikoko on 5 mikrometrii tai
vihemmin, ja korkeintaan 10 % hiukkasista on kooltaan suurempia kuin 10 mikrometrié;

b.  Titaaniborideista koostuvat keraamiset ei-"komposiitti"materiaalit raaka-aineena tai
puolivalmisteina, joiden tiheys on 98 % tai enemmin teoreettisesta tiheydesti;
Huom: 1C007.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi hioma-aineita.

. C. Keraami-keraami-"komposiitit", joilla on lasi- tai oksidi"matriisi" ja jotka on lujitettu

jonkin seuraavien jarjestelmien kuiduilla:

1. Si-N;

2. Si-C;

3. Si-Al-O-N; tai

4, Si-O-N;

joiden ominaismurtovetolujuus ylittid 12,7 x 10° m;

d.  Keraami-keraami -"komposiitti"materiaalit, joilla on tai ei ole jatkuvaa metallifaasia, ja
jotka sisiltavit hienojakoisena minki tahansa kuitumaisen tai whiskers-tyyppisen
materiaalin hiukkasia tai faaseja, ja joissa "matriisin" muodostavat piin, zirkoniumin tai
boorin karbidit tai nitridit;
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€. Seuraavat viliaineet (erikoispolymeeri- tai metalliorgaaniset materiaalit), jotka on
tarkoitettu 1C007.c kohdassa midriteltyjen materiaalien jonkin faasin tai faasien
valmistamiseen:

1.  Polydiorganosilaanit (piikarbidin valmistukseen);

2. Polysilatsaanit (piinitridin valmistukseen);

3. Polykarbosilatsaanit (pii-, hiili- ja typpikomponentteja sisdltdvien keraamisten
aineiden valmistukseen).

f. Keraami-keraami "komposiitti"materiaalit, joilla on oksidi- tai lasi"matriisi", joka on
lujitettu jonkin seuraavien jérjestelmien jatkuvilla kuiduilla:

1. Aleg,; @

2. Si-C-N.

Huom: 1C007 f kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "komposiitteja”, jotka sisaltévdt
ndiden jdrjestelmien kuituja, joiden vetolujuus on vihemmdn kuin 700 Mpa
1273 K (1 000 C) asteen limpdétilassa tai virumisvastus on enemmdn kuin
virumisvenymd 100 Mpa:n kuormalla ja
1273 K (1000 C) asteessa 100 tunnin aikana.

1C008 Seuraavat fluoraamattomat polymeeriset aineet: -
a. 1. Bismaleimidit;

2. Aromaattiset polyamidi-imidit;

3. Aromaattiset polyimidit;

4.  Aromaattiset polyeetteri-imidit, joiden lasiutumislampétila (Ty) ylittdd

513 K (240 C) astetta liuosanalyysimenetelmalld mitattuna;

Huom: 1C008.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi sulamattomia
muottipuristusjauheita tai puristeita.

b.  Termoplastiset nestekidesekapolymeerit, joilla pehmenemislampbtila ylittdd 523 K
(250 C) astetta mitattuna ASTM D-648:n menetelmi A:n mukaisesti tai vastaavalla
kansallisella menetelmilld 1,82 N/mm? kuormituksen alaisena, ja jotka koostuvat:

1. Jostakin seuraavista aineista:
a. Fenyleeni, bifenyleeni tai naftaleeni; tai
b. Metyyli-, tertiddri-butyyli- tai fenyylisubstituoitu fenyleeni, bifenyleeni tai
naftaleeni; ja ’
2. Jostakin seuraavista hapoista:
a.  Tereftaalihappo;
b.  6-hydroksi-2-naftoehappo; tai
c. 4-hydroksibentsoehappo;
c. Seuraavat polyaryleeni-eetteri-ketonit:
1. Polyeetteri-eetteri-ketoni (PEEK);
2. Polyeetteri-ketoni-ketoni (PEKK);
3. Polyeetteri-ketoni (PEK);
4, Polyeetteri-ketoni-eetteri-ketoni-ketoni (PEKEKK);
d. Polyaryleeniketonit;
e. Polyaryleenisulfidit, joissa aryleeniryhmi on bifenyleeni, trifenyleeni tai jokin niiden

yhdistelmistd;
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1 Polybifenyleenieetterisulfoni.

Tekn. huom:
Lasittumislampétila (T,) 1C008 kohdan materiaaleille miiritetiin ASTM D 3418:ssa kuvatulla
tavalla kuivamenetelmai kéyttéen.

Seuraavat kisittelemittomait fluoratut yhdisteet:

a. Vinyylideéniﬂuoridin sekapolymeerit, joilla ilman venytysti on 75 % tai enemmaén A
betakiderakennetta;

b. Fluoratut polyimidit, jotka sisltévit 10 painoprosenttia tai enemmén sitoutunutta fluoria;

c. Fluoratut fosfatseeni-elastomeerit, jotka sisiltdvit 30 painoprosenttia tai enemmén
sitoutunutta fluoria.

Seuraavat "kuitu- tai sdiemateriaalit", joita voidaan kayttdd "komposiitti"rakenteissa tai -
laminaateissa, joilla on orgaaninen "matriisi", metalli"matriisi"” tai hiili"matriisi":
Huom: KATSO MYOS 1C210 KOHTA.

a. Orgaaniset "kuitu- tai sdiemateriaalit", joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. "Ominaiskimmokerroin" ylittad 12,7 x 10° m; J_a
2. "Ominaismurtovetolujuus” ylittaa 23,5 x 10° m
Huom: 1C010.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi polyetyleenid.

b. Hiilipohjaiset "kuitu- tai sdiemateriaalit", Joﬂla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Ominaiskimmokerroin ylittas 12,7 x 10° m; ja

2. Ominaismurtovetolujuus ylittad 23,5 x 10* m;

Huom: 1C010.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi lentokoneiden rakenteiden tai
laminointien korjaukseen tarkoitettuja kuitu- tai sdiemateriaaleista
valmistettua kudosta; jonka yksittdisten arkkien koko ei ylitd
50 cmx 90 cm.

Tekn. huom:

1C010.b kohdassa mainittujen materiaalien ominaisuudet tulee mddrittdd SACMA:n

(Suppliers of Advanced Composite Materials Association) suosittelemia menetelmid SRM

12-17 tai vastaavia kansallisia vetokokeita kiyttien, kuten japanilaista JIS-R-7601

(Japanese Industrial Standard) 6.6.2 kohta, ja perustua erdn keskiarvoon.
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C.

Epédorgaaniset "kuitu- tai sdiemateriaalit”, joiden:

1. Ominaismoduuli ylittds 2,54 x 10° m; ja

2. Sulamis-, hajoamis- tai hirmistymispiste on yli 1 922 K (1 649 C) astetta
neutraalissa ymparistdssa;

Huom: 1C010.c kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

1. Epdjatkuvia, monifaasisia, monikiteisid alumiinioksidikuituja
katkeena tai mattona, jotka sisdltivit 3 painoprosenttia tai enemmdn
piitd ja joiden ominaiskimmomoduuli on vahemman kuin 10 x 1 0° m;
Molybdeeni- ja molybdeeniseoskuituja;

Boorikuituja;

Epdjatkuvia keraamisia kuituja, joiden sulamis-, hajoamis- tai
hérmistymispiste on alempi kuin 2043 K (1 770 C) astetta neutraalissa
ympdristéssd.

AW

"Kuitu- tai sdiemateriaalit":

1. Jotka koostuvat joistakin seuraavista:
a. 1C008.a kohdassa midritellyistd polyeetteri-imideistd; tai
b. 1C008.b - 1C008.f kohdassa miiritellyistd materiaaleista; tai

2, Jotka koostuvat joistakin 1C010.d.1.a tai b kohdassa médritellyistd materiaaleista ja
joihin on "sekoitettu" muita, 1C010.a, 1C010.b tai 1C010.c kohdassa madriteltyjd
kuituja;

Seuraavat muovi- tai hartsikylldstetyt kuidut (prepregit), metalli- tai hiilipinnoitteiset
kuidut (preformit) tai hilikuitu-preformit:

1. Jotka on valmistettu 1C010.a, 1C010.b tai 1C010.c kohdassa mééritellyistd "kuitu-
tai sdiemateriaaleista”;

2. Jotka on valmistettu orgaanisista tai hiilipohjaisista "kuitu- tai sdiemateriaaleista":
a. Joiden "ominaisvetolujuus" ylittdd 17,7 x 10* m;

. Joiden "ominaiskimmomoduuhi" ylittdd 10,15 x 10° m;

. Joita ei ole méiritelty 1C010.a tai 1C010.b kohdassa; ja

. Jotka on kyllistetty 1C008 tai 1C009.b kohdassa miiritellyilla
materiaaleilla, joiden lasittumislampétila (T,) ylittdd 383 K (110 C) astetta,
tai fenoli- tai epoksihartseilla, joiden lasittumislampétila (T;) on 418 K
(145°C) tai enemman.

b
c
d

Huom: 1C010.e kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

a. Epoksihartsi"matriisilla" kylldstettyjd hiili"kuitu- tai
-sdiemateriaaleja” (prepregejd), jotka on tarkoitettu lentokoneiden
rakenteiden tai laminaattien korjaamiseen, jossa yksittdisten
prepegiarkkien koko ei ylitd 50 cm x 90 cm.

b. Prepregejd, jotka on kyllistetty fenoli- tai epoksihartseilla ja joiden
lasittumislampdétila (T,) on vihemmdin kuin 433 K (160°C) ja
kovettumislimpétila alempi kuin lasittumisldmpdétila.

Tekn. huom:

Lasittumislampétila (T,) 1C010.e kohdan materiaaleille mddritetddn ASTM D 3418:ssa
kuvatulla tavalla kuivamenetelmdd kayttien. Lasittumisldmpotila fenoli- ja
epoksihartseille mddritetddn

ASTM D 4065:ssd kuvatulla tavalla 1 Hz taajuudella ja kuumentamisnopeudella 2 K (C)
minuutissa kuivamenetelmdd kdyttden.
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1CO11

1C012

1C101

1C107

Seuraavat metallit ja yhdisteet: _
Huom: KATSO MYOS ASETARVIKELUETTELO JA 1C111 KOHTA.

a. Metallit, joiden hiukkaskoko on vihemmin kuin 60 pm riippumatta siitd ovatko ne
pallomaisia, hivennettyjd, pallomaisia, hiutaloituja tai jauhettuja, jotka on valmistettu
materiaalista, joka sisdltdd 99 % tai enemmin zirkoniumia, magnesiumia ja niiden
seoksia;

Huom: 1CO011.a kohdassa luetellut metallit tai seokset ovat valvonnanalaisia
riippumatta siitd onko metallit tai seokset kapseloitu alumiiniin,
magnesiumiin, zirkoniumiin tai berylliumiin.

b.  Boori tai boorikarbidi, jonka puhtaus on 85 % tai suurempi ja hiukkaskoko
60 mikrometrid tai vihemman;
Huom: 1C011.b kohdassa listatut metallit tai seokset ovat valvonnanalaisia
riippumatta siitd onko metallit tai seokset kapseloitu alumiiniin,
magnesiumiin, zirkoniumiin tai berylliumiin.

c. Guanidiininitraatti.
Seuraavat ydinlampdlahteiden materiaalit:

a.  Plutonium missa tahansa muodossa, jonka plutonium-238 isotooppipitoisuus on enemman
kuin 50 % painosta; -
Huom: 1C012.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:
a. Toimituksia, joissa plutoniumsisdlté on 1 g tai vahemmdn,
b. Toimituksia, joissa on 3 "tehollista grammaa" tai vdhemmdn
instrumentin anturoivassa osassa.

b.  "Aiemmin erotettu” neptunium-237 missi tahansa muodossa.
Huom: 1C012.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi toimituksia, joissa neptunium-
237 sisdlto on 1 g tai vahemman.

Muut, kuin 1C001 kohdassa médritellyt, "ohjuksissa" ja niiden alajérjestelmissé kayttokelpoiset
materiaalit ja laitteet, jotka pienentévit havaittavuutta, kuten tutkaheijastavuutta, ultravioletti-,
infrapuna- tai akustista havaittavuutta.

Huom. 1:  1C101 kohta sisdltda:

a. Rakennemateriaalit ja pinnoitteet, jotka on erityisesti kehitetty pienentdmcddn
tutkaheijastuvuutta; :

b. Pinnoitteet, mukaan lukien maalit, jotka on erityisesti kehitetty vahentimdcdn
tai muuntamaan sdteilyn heijastuvuutta tai emissiivisyyttd spekirin
mikroaalto-, infrapuna- tai ultraviolettialueella;

Huom. 2:  1C101 kohta ei sisdlld pinnoitteita, kun niitd kaytetddn satelliittien lamméon
kontrollointiin.

Seuraavat, muut kuin 1C007 kohdassa mairitellyt grafiitti- ja keraamiset materiaalit:

a. Hienorakeiset toistokiteytetyt massagrafiitit, joiden kappaletiheys on 1,72 g/cm® tai
suurempi, 288 K (15 C) asteen lampétilassa mitattuna, ja joiden hiukkaskoko on
100 mikrometrii tai vahemmin, pyrolyyttiset tai kuituvahvisteiset grafiitit, joita voidaan
kayttdd rakettien suuttimissa ja ilmakehdin palaamaan suunniteltujen alusten
karkikartioissa;
Huom: Katso myos 0C004 kohta

b.  Keraamiset komposiittimateriaalit (dielektrisyysvakio pienempi kuin 6 taajuusalueilla
100 Hz-10 000 MHz), joita kdytetdan myds tutka-antennien suojakuvuissa sekd
kokonaisina tydstettdvit piikarbidivahvisteiset polttamattomat keraamit, joita kdytetdidn
kirkikartioissa.
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1C111 Seuraavat, muut kuin 1C011 kohdassa miiritellyt ajoaineet tai ajoaineiden raaka-aineina
kaytettivit kemikaalit:
a. Ajoaineet:
1. | Muu kuin asetérvikeluettelossa mainittu alumiinipallojauhe, jonka tasakokoiset

hiukkaset ovat lipimitaltaan alle 500 mikrometrid ja alumiinipitoisuus
97 painoprosenttia tai korkeampi;

Muut kuin asetarvikeluettelossa mainitut metalliset ajoaineet, joiden pallomaisten,
atomisoitujen, sferoidisten, hiutaloitujen tai jauhettujen hiukkasten koko on
vihemmin kuin 500 mikrometrii ja jotka siséltdvit

97 painoprosenttia tai enemmin seuraavista:

Zirkonium;

Beryllium;

Boori;

Magnesium; tai

Edella kohdissa a—d méiriteltyjen metallien seokset;

o oo o

Seuraavat nestemdiiset hapettimet:

a. Dityppitrioksidi

b.  Typpidioksidi/dityppitetroksidi
c.  Dityppipentoksidi

b. Polymeeriset aineet:

—

Karboksyylipditteinen polybutadieeni (CTPB);

Hydroksyylipéitteinen polybutadieeni (HTPB), muu kuin asetarvikeluettelossa
maédritelty;

Polybutadieeniakryylihappo (PBAA);
Polybutadieeniakryylihappoakrylonitriili (PBAN);

c. Muut ajoaineiden lisi- ja apuaineet:

SN AW

Huom:

KATSO ASETARVIKELUETTELOSTA butaseeni;
Trietyleeniglykolidinitraatti (TEGDN);

2-nitrodifenyyliamiini;

Trimetylolietaanitrinitraatti (TMETN);

Dietyleeniglykolidinitraatti (DEGDN);

Muut kuin asetarvikeluettelossa madritellyt ferroseenijohdannaiset.

Muut ajoaineet ja kemialliset ainesosat, joita 1C111 kohdassa ei ole mddritelty:
katso asetarvikeluettelo.
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1C116

1C117

1C202

1C210

Maraging-terikset (terikset, joille on tunnusomaista korkea nikkelipitoisuus, hyvin athainen
hiilipitoisuus sekd seostusaineiden tai erkaumien kdyttd vanhenemis-karkenemisen
aikaansaamiseksi), levyin tai putkina, joiden (seindméan) paksuus on 5 mm tai vihemmin ja
joiden murtovetolujuus on 1 500 MPa tai suurempi 293 K (20 C) asteen limpdtilassa mitattuna.
Huom: KATSO MYOS 1C216 KOHTA.

Wolframi, molybdeeni ja ndiden metallien seokset tasakokoisina pallomaisina tai atomisoituina
hiukkasina, joiden ldpimitta on 500 mikrometrié tai pienempi ja pitoisuus 97 % tai suurempi,
joita kdytetin rakettimoottoreiden komponenttien, esim. lamp8suojusten, suuttimien
pohjarakenteiden, suuttimien kurkkujen ja tyontovektorin ohjauspintojen valmistukseen.

Seuraavat metalliseokset, joita ei ole miiritelty 1C002.a.2.c tai d kohdassa:

a. Alumiiniseokset, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
1.  murtovetolujuus voi olla 460 MPa tai enemmin 293 K (20 C) asteen lampétilassa;
ja
2. ovat putkina tai tiysmetallisina tankoina (myds takeina), joiden ulkohalkaisija on
yli 75 mm;

b.  Titaaniseokset, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista; A
1. murtovetoisuus voi olla 900 MPa tai enemmén 293 K (20 C) asteen lampétilassa,
j o ,.
2. ovat putkina tai kiinteini tankoina (my®ds takeina), joiden ulkohalkaisija on
suurempi kuin 75 mm.

Tekn. huom: ,
Lujuusmdaritelmd kattaa seokset sekd lampokdsittelemdttomind ettd kdsiteltyind.

Seuraavat, muut kuin 1C010.a, b tai e kohdassa midritellyt "kuitu- tai sdiemateriaalit” tai
prepregit:

a. Hiili- tai aramidi'kuitu- ja -sdiemateriaalit’, joilla on jompi kumpi seuraavista
ominaisuuksista:
1. "ominaiskimmomoduuli” on 12,7 x 10° m tai suurempi; tai
2. "ominaisvetolujuus" on 235 x 10’ m tai suurempi;
Huom: 1C210.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi aramidi'kuitu- ja
-sdiemateriaaleja’, joissa on 0,25 prosenttia tai enemmdn esteripohjaista
sdiepinnan muuntoainetta;

b. Lasikuitupitoiset 'kuitu- ja -sdiemateriaalit”, joilla on molemmat seuraavista
ominaisuuksista:
1. "ominaiskimmomoduuli" on 3,18 x 10° m tai suurempi; ja
2. "ominaisvetolujuus" on 76,2 x 10° m tai suurempi; tai

C. 1C210.a tai b kohdassa médritellyistd hiili- tai lasi'kuitu- tai sdiemateriaaleista’

valmistetut enintdin 15 mm:n levyiset (prepregit) Thermoset-hartsikylldstetyt
yhtdjaksoiset "langat", "esilangat”, "rohtimet" tai "teipit".
Tekn. huom:

Hartsi muodostaa komposiitin matriisin.

Huom: 1C210 kohdassa 'kuitu- tai sdiemateriaaleilla’ tarkoitetaan vain yhtdjaksoisia

m"non von

monofilamentteja, "lankoja”, "esilankoja", "rohtimia” tai "teippeja”.
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1C216

1C225

1C226

1C227

1C228

1C229

Muu kuin 1C116 kohdassa miiritelty maraging-teris, jonka murtovetolujuus voi
293 K (20 C) asteen lampdotilassa ylittdd arvon 2050 Mpa.

Huom: 1C216 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kappaleita, joiden mikdan lineaarinen
ulottuvuus ei ole suurempi kuin 75 mm.

Tekn. huom:

Lujuusmddritelma kattaa maraging-terdkset sekd lampokdsittelemdttomind ettd

lampokdsiteltyind.

Boori, joka on rikastettu boori-10-isotoopilla (**B) suurempaan kuin luonnolliseen
isotooppipitoisuuteen, seuraavasti: alkuaineboori, yhdisteet, booria sisiltivit seokset, niistd
valmistetut tuotteet, kaikesta edelld mainitusta syntyvé jite tai romu.

Huom: 1C225 kohdassa booria sisdaltdviin seoksiin kuuluvat booripitoiset materiaalit.
Tekninen huomautus:

Boori-10:n luonnollinen isotooppipitoisuus on noin 18,5 painoprosenttia

(20 atomiprosenttia).

Volframi, volframikarbidi ja seokset, joissa on enemmaén kuin 90 painoprosenttia volframia, ja
joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

a. ne ovat sylinterin muotoisia kappaleita, joiden sisaldpimitta on 100-300 mm
(sylinterisegmentit mukaan lukien); ja
b. niiden massa on suurempi kuin 20 kg.

Huom: 1C226 ei aseta valvonnanalaiseksi tuotteita, jotka on erityisesti suunniteltu
kdytettavdksi painoina tai gammasddekollimaattoreina.

Kalsium, jolla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

a. painosta on vihemmin kuin 1 000 miljoonasosaa muita metalliepdpuhtauksia kuin
magnesiumia; ja

b. viahemman kuin 10 miljoonasosaa painosta booria.

Magnesium, jolla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

a. painosta on vihemmin kuin 200 miljoonasosaa muita metalliepdpuhtauksia kuin
kalsiumia; ja

b.  vdhemmin kuin 10 miljoonasosaa painosta booria.

Vismutti, jolla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

a. puhtaus on 99,99 painoprosenttia tai enemmin; ja
b. hopeapitoisuus on pienempi kuin 10 miljoonasosaa.



it s S N R £

19.3.1999

Euroopan vhteiséjen virallinen lehti 57

1C230

1C231

1C232

1C233

1C234

1C235

Berylliummetalli, yli 50 painoprosenttia berylliumia sisédltavit seokset, berylliumyhdisteet,
niistd tehdyt valmisteet sekd kaikista edelld mainituista syntyvi jéte tai romu.

‘Huom: 1C230 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi seuraavia:
a. Rontgenlaitteiden metalli-ikkunat tai porarei'isssd kaytettavat sondit;
b. Valmiit tai puolivalmiit oksidiprofiilit, jotka on erityisesti suunniteltu
elektronikkakomponenttiosiksi tai elektroniikkapiirien substraateiksi;
c. Berylli (beryllium-alumiinisilikaatti) smaragdeina tai akvamariineina.

Hafniummetalli, enemmaén kuin 60 painoprosenttia hafniumia sisiltivit seokset, enemmaén kuin
60 painoprosenttia hafniumia sisiltavit hafniumyhdisteet, ndista tehdyt valmisteet seki kaikesta
edelld mainitusta syntyvi jéte tai romu.

Helium-3 (3He), helium-3:a sisiltivit seokset ja mitd tahansa edelld mainittua ainetta siséltavét
tuotteet tai laitteet. :

Huom: 1C232 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi tuotetta tai laitetta, joissa on vdhemmdn
kuin 1 g helium-3-isotooppia.

—

Litium, joka on rikastettu 6-isotoopilla (°Li) suurempaan kuin luonnolliseen
isotooppipitoisuuteen sekd rikastettua litiumia sisiltdvit tuotteet tai laitteet, seuraavasti: seokset
(lejeeringit), yhdisteet, litiumia sisiltdvit seokset, ndistd tehdyt valmisteet, seki kaikesta edelld
mainitusta syntyva jite tai romu.

Huom: 1C233 ei aseta valvonnanalaiseksi termoluminesenssiannosmittareita.
Tekn. huom: ~ ' o

Litiumin 6-isotoopin pitoisuus luonnossa on noin 6,5 painoprosenttia

(7.5 atomiprosenttia).

Zirkonium, jonka hafnium-pitoisuus on vihemmaén kuin 1 paino-osa hafniumia

per 500 osaa zirkoniumia seuraavasti: metallina, enemmin kuin 50 painoprosenttia zirkoniumia
sisdltavind seoksina tai yhdisteind, ndisté tehtyind valmisteina sekd kaikkena edelld mainitusta
syntyvini jitteend tai romuna. :

Huom: 1C234 ei aseta valvonnanalaiseksi zirkoniumia, joka on enintddn
0,10 mm paksuisena folioina.

Tritium, tritiumyhdisteet ja tritiumia sisdltéavit seokset, joissa tritiumatomien lukuméaérasuhde
vetyatomeihin ylittdd 1:1000 sekd miti tahansa edelld mainittua ainetta sisiltavit tuotteet ja
laitteet.

Huom: 1C235 ei aseta valvonnanalaiseksi tuotteita ja laitteita, joissa on vahemmdin kuin
1,48 x 10° GBq (40 Ci) tritiumia.
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1C236 Alfa-hiukkasia emittoivat radionuklidit, joiden alfa-hiukkasten puoliintumisaika on 10 paivia tai
‘ pitempi mutta lyhyempi kuin 200 vuotta, seuraavissa muodoissa:
a. Alkuaine,
b.  Yhdisteet, joiden kokonais-alfa-aktiivisuus on 37 GBq/kg (1 Ci/kg) tai suurempi,
c. Seokset, joiden kokonais-alfa-aktiivisuus on 37 GBg/kg (1 Ci/kg) tai suurempi,
d.  Mitd tahansa edelld mainittua ainetta siséltavit tuotteet tai laitteet.
Huom: 1C236 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi tuotteita tai laitteita, jotka sisdltavéit alle
3,7 GBq (100 millicurietd) alfahiukkasaktiivisuutta.
1C237 Radium-226 (226Ra), radium-226-lejeeringit, radium-226-yhdisteet, radium-226:a sisaltivit
seokset, misté ja mitd tahansa edelld mainittua ainetta sisiltévét tuotteet tai laitteet.
Huom: 1C237 kohta ei aseteta valvonnanalaiseksi seuraavia:
a. Ldciketieteessd kdytettévit applikaattorit,
b. Tuotteet tai laitteet, jotka sisdltavdt vihemman kuin
0.37 GBq (10 millicurietd) radium-226:a.
1C238 Klooritrifluoridi (CIF3). . )
1C239 Muut kuin asetarvikeluettelossa mairitellyt voimakkaat rijahteet tai niitd enemman kuin
2 painoprosenttia sisiltidvit seokset tai aineet, joiden kidetiheys on suurempi kuin 1,8 g/em’ ja
rdjahdysnopeus yli 8 000 m/s.
1C240

Muut kuin 0C005 kohdassa madritellyt nikkelijauheet ja huokoinen metallinen nikkeli
seuraavasti: '

a. Nikkelijauheet, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
1. nikkelipitoisuus on 99,0 painoprosenttia tai suurempi; ja
2. keskimé@drdinen hiukkaskoko on pienempi kuin 10 mikrometris mitattuna

American Society for Testing and Materials (ASTM) B330 -standardilla;
b. 1C240.a kohdassa midritellyistd materiaaleista tuotettu huokoinen metallinen nikkeli.

Huom: 1C240 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi seuraavia:
a Sdikeiset nikkelijauheet,
b. Yksinkertaiset huokoiset nikkelilevyt, joiden koko on 1 000 cn’ tai
vdhemmdin.

Tekn. huom:

1C240.b kohdassa tarkoitetaan huokoista metallia, joka muodostuu, kun

1C240.a kohdassa tarkoitettuja materiaaleja puristetaan kokoon ja sintrataan siten, ettd
saadaan metallista materiaalia, jossa hienot huokoset jatkuvat koko rakenteen lapi.
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1C350 Seuraavat kemikaalit, joita voidaan kayttad myrkyllisten kemiallisten aineiden esiaineina:
Huom: KATSO MYOS ASETARVIKELUETTELO JA 1C450 KOHTA.

Tiodiglykoli (111-48-8)

Fosforioksikloridi (10025-87-3)

Dimetyylimetyylifosfonaatti (756-79-6)

Metyylifosfonodifluoridi (676-99-3):

KATSO ASETARVIKELUETTELO

Metyylifosfonodikloridi (676-97-1)

Dimetyylifosfiitti (868-85-9)

Fosforitrikloridi (7719-12-2)

Trimetyylifosfiitti (121-45-9)

Tionyylikloridi (7719-09-7)

10. N-metyyli-3-piperidinoli (3554-74-3)

11.  2-N,N-di-isopropyyliamino-etyylikloridi (96-79-7)

12.  2-N,N-di-isopropyyliamino-etaanitioli (5842-07-9)

13.  3-kinuklidinoli (1619-34-7)

14. Kaliumfluoridi (7789-23-3)

15. 2-kloorietanoli (107-07-3)

16. Dimetyyliamiini (124-40-3)

17.  Dietyylietyylifosfonaatti (78-38-6) -

18.  Dietyyli-N,N-dimetyyli-fosforoamidaatti (2404-03-7)

19. Dietyylifosfiitti (762-04-9)

20. Dimetyyliamiinihydrokloridi (506-59-2)

21.  Etyylifosfonidikloridi (1498-40-4)

22.  Etyylifosfonodikloridi (1066-50-8)

23. Etyylifosfonodifluoridi (753-98-0):
KATSO ASETARVIKELUETTELO

24.  Vetyfluoridi (7664-39-3)

25. Metyylibentsilaatti (76-89-1)

26. Metyylifosfonidikloridi (676-83-5)

27.  2-N,N-di-isopropyyliamino-etanoli (96-80-0)

28.  Pinakolyylialkoholi (464-07-3)

29. O—etyyli-Z-N,N-di-isopropyyli-aminoetyyli-metyylifosfoniitti (57856-11-8): KATSO
ASETARVIKELUETTELO

30. Trietyylifosfiitti (122-52-1)

31.  Arseenitrikloridi (7784-34-1)

32. Bentsiilihappo (76-93-7)

33. Dietyylimetyylifosfoniitti (15715-41-0)

34. Dimetyylietyylifosfonaatti (6163-75-3)

35.  Etyylifosfonidifluoridi (430-78-4)

36. Metyylifosfonidifluoridi (753-59-3)

37. 3-kinuklidinoni (3731-38-2)

38. Fosforipentakloridi (10026-13-8)

39.  Pinakoloni (3,3-dimetyyli-2-butanoni) (75-97-8)

40. Kaliumsyanidi (151-50-8)

41. Kaliumvetyfluoridi (7789-29-9)

42.  Ammoniumvetyfluoridi (1341-49-7)

43. Natriumfluoridi (7681-49-4)

44. Natriumvetyfluoridi (1333-83-1)

45. Natriumsyanidi (143-33-9)

46. Trietanoliamiini (102-71-6)

47.  Fosforipentasulfidi (1314-80-3)

A~ LW -

Aol
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1C350 jatkuu

48.  Di-isopropyyliamiini (108-18-9)

49. Dietyyliaminoetanoli (100-37-8)

50. Natriumsuifidi (1313-82-2)

51.  Dirikkidikloridi (10025-67-9)

52.  Rikkikloridi (10545-99-0)

53.  Trietanoliamiinihydrokloridi (637-39-8)

54.  N,N-di-isopropyyli2-aminoetyylikloridihydrokloridi (4261-68-1).
1C351 Thmispatogeenit, zoonoosit ja "toksiinit" seuraavasti:

a. Seuraavat virukset, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnetutkin, joko "eristettyina
eldvind viljelmind" tai materiaalina, joka sisiltd4 eldvdd materiaalia, johon on istutettu tai
joka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmilla:

Chikungunya-virus;

Krimin verenvuotokuumevirus;

Dengue-virus;

Itdinen hevos-enkefaliittivirus (EEE)

Ebola-virus;

Hantaan-virus; -

Junin-virus;

Lassa-kuumevirus;

Lymfosytéddrinen korionmeningiittivirus;

10.  Machupo-virus;

11.  Marburg-virus;

12.  Apinarokkovirus;

13.  Rift Valley-kuumevirus;

14, Puutiais-enkefaliittivirus;

15.  Isorokkovirus (kaikki alatyypit);

16.  Venezuelan hevos-enkefaliittivirus (VEE);

17.  Lintinen hevos-enkefaliittivirus (WEE);

18.  White pox-virus;

19. Keltakuumevirus;

20.  Japanin enkefaliittivirus;

WX B WD -

b. Seuraavat riketsiat, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnellutkin, joko "erlstettyma
elavind viljelmind" tai materiaalina, joka sisiltd4 eldv44 materiaalia, johon on
tarkoituksellisesti istutettu tai joka on saastutettu sellaisilla viljelmilla:

1. Coxiella burnetii;

2 Bartonella quintana (Rochalimaea quintana; Rickettsia quintana);
3. Rickettsia prowasecki;

4 Rickettsia rickettsii;

c. Seuraavat bakteerit, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnellutkin, joko "eristettyini
eldvind viljelmin4" tai materiaalina, joka sisélt4d elivid materiaalia, johon on istutettu tai
joka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmilli:

1. Bacillus anthracis;

Brucella abortus;

Brucella melitensis;

Brucella suis;

Chlamydia psittaci;

Clostridium botulinum;

bW
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7. Francisella tularensis;
8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);
9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);
10.  Salmonella typhi;
11.  Shigella dysenteriae;
12.  Vibrio cholerae;
13.  Yersina pestis;
d. Seuraavat "toksiinit" ja niiden "toksiinialayksikot":
1. Botulinus -toksiinit;
2.  Clostridium perfringens -toksiinit;
3. Conotoksiini;
4. Risiini;
S. Saxitoksiini;
6. Shigatoksiini;
7. Staphylococcus aureus -toksiinit;
8. Tetrodotoksiini;
9. Verotoksiini; ) ~
10. Mikrosystiini (Cyanginosiini);
11.  Aflatoksiinit : )
Huom: 1C351 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "rokotteita" tai "immunotoksiineja”
1C352 Seuraavat eldinpatogeenit:
a. Seuraavat virukset, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnellutkin, joko "eristettyini

eldvini viljelmini" tai materiaalina, joka sisiltda eldvid materiaalia, johon on istutettu tai
joka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmilla:

1.
2.

Al A

1.
12.
13.
14.
15.

Afrikkalainen sikaruttovirus;

Lintuinfluenssavirukset, jotka ovat:

a.  Lajittelemattomia; tai

b. Seuraavat EY:n direktiivissd 92/40/ETY (EYVL N:o L16, 23.1.1992, 5. 19)
erittdin patogeenisina médriteltyja:

1. A-tyypin virukset, joiden IVPI (intravenous pathogenicity index,
patogeenisyysindeksi suonensisiisesti annettuna) on 6 viikkoa
vanhoissa kanoissa suurempi kuin 1,2; tai

2. A-tyypin viruksien alatyypit HS tai H7, joissa on
nucletiidisekvenssoinnin avulla osoitettu olevan useita eméksisia
aminohappoja hemaglutiinin katkaisupaikassa;

Bluetongue-virus;

Suu- ja sorkkatautivirus;

Vuohirokkovirus;

Valeraivotautivirus (Aujeszkin tauti);

Sikaruttovirus;

Lyssavirus (rabiesryhmin virukset);

Newcastlen tautivirus;

Pikkumdrehtijarutto-virus (peste des petits ruminants);
Sian enterovirus tyyppi 9 (swine vesicular -tautivirus);
Nautaruttovirus;

Lammasrokkovirus;

Teschenin tautivirus;

Suutulehdusvirus (VS-virus);
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b.  Mycoplasma-mycoidit, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnellutkin, joko
“eristettyini eldvind viljelmind" tai materiaalina, joka sisaltdd eldvad materiaalia, johon on
istutettu tai joka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmilla.

Huom: 1C352 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "rokotteita”.

1C353 Seuraavat geneettisesti muunnetut "mikro-organismit":

a. Geneettisesti muunnetut "mikro-organismit" tai 1C351.a—c, 1C352 tai 1C354 kohdassa
midriteltyjen organismien patogeenisuuteen liittyvid nukleiinihapposekvenssejd sisdltava
geneettinen materiaali;

b.  Geneettisesti muunnetut "mikro-organismit" tai 1C351.d kohdassa miériteltyja
"toksiineja" tai niiden "toksiinialayksikoitd" koodaavia nukleiinihapposekvensseja
sisiltivi geneettinen materiaali.

1C354 Seuraavat kasvipatogeenit:

a. Seuraavat bakteerit, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnellutkin, joko "eristettyind
eldvind viljelmin4" tai materiaalina, joka sisiltd4 eldvad materiaalia, johon on istutettu tai
joka on tarkoituksellisesti saastutettu sellaisilla viljelmilla:

1. Xanthomonas albilineans;

2. Xanthomonas campestris pv. citri, jotka sisdltavdt Xanthomonas campestris pv.
citrin tyypeiksi A, B, C, D, E kutsuttuja lajikkeita tai jotka muuten luokitellaan
Xanthomonas citriksi, Xanthomonas campestris pv. aurantifoliaksi tai
Xanthomonas campestris pv. citrumeloksi;

b.  Seuraavat sienet, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnetutkin, joko "eristettyini
eldvind viljelmin4" tai materiaalina, joka sisélt44 eldvid materiaalia, johon on istutettu tai
joka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmilla:

Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

Cochliobolus mtyabeanus (Helminthosporium oryzae);

Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f.sp.tritici);

Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea / Pyricularia oryzae).

SR
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1C450 Toksiset kemikaalit tai Eoksisten kemikaalien valmistusaineet seuraavasti:
HUOM: KATSO MYOS 1C350, 1C351.d. JA ASETARVIKELUETTELO

‘a. toksiset kemikaalit seuraavasti:

1.

amiton: O,0-dietyyli-S-2-N,N-dietyyliaminoetyyli-fosforotiolaatti (78-53-5) ja
vastaavat alkyloidut tai protonoidut suolat,

2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometyyli)-1-propeeni (382-21-8),
3. KATSO ASETARVIKELUETTELOSTA
BZ: 3-kinuklidinyylibentsilaatti (6581-06-2),

4. fosgeeni: karbonyylidikloridi (75-44-5),

5.  kloorisyanidi (506-77-4),

6. vetysyanidi (74-90-8),

7. klooripikriini: trikloorinitrometaani (76-06-2),

b.  toksisten kemikaalien valmistusaineet seuraavasti:

1.  muut kuin asetarvikeluettelossa tai kohdassa 1C350 luetellut kemikaalit, jotka
sisaltavit fosforiatomin, johon on sitoutunut yksi metyyli-, etyyli-n-propyyli- tai
isopropyyliryhm4, mutta ei muita hiiliatomeja,

Huom:  1C450.b.1 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi séuraavaa: Fonofos.
O-etyyli-S-fenyylietyylifosfonotiolotionaatti (944-22 -9),

2. N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai
isopropyyli-] fosforamidodihalidit,

3. dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli- ]-NN -dialkyyli-[metyyli-,
etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-fosforoamidaatit, muut kuin
dietyyli-N,N-dimetyyli- fosforoamidaatti, joka luetellaan kohdassa
1C350,

4.  2-N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai
isopropyyli-]-aminoetyylikloridit ja vastaavat protonoidut suolat, muut kuin
N,N-di-isopropyyliaminoetyylikloridi tai N,N-di-isopropyyliaminoetyylikloridi
hydrokloridi, jotka luetellaan kohdassa 1C350,

5. 2-N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- isopropyyli-]-aminoetanolit ja
vastaavat protonoidut suolat, muut kuin N,N-di-isopropyyliaminoetanoli
(96-80-0) ja N,N-dietyyliaminoetanoli
(100-37-8), jotka luetellaan kohdassa 1C350,

Huom: 1C450.b.5 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi seuraavia:
a.  2-N,N-dimetyyliaminoetanoli (108-01-0) ja vastaavat
protonoidut suolat,
b.  2-N,N-dietyyliaminoetanoli (100-37-8) ja vastaavat protonoidut
suolat, '

6. 2-N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai
isopropyyli-]J-aminoetaanitiolit ja vastaavat protonoidut suolat, muut kuin
N,N-di-isopropyyliaminoetaanitioli, joka luetellaan kohdassa 1C350,

7. etyylidietanoliamiini (139-87-7),

8. metyylidietanoliamiini (105-59-9).
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1D Ohjelmistot

D001 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 1B001 - 1B003 kohdassa
médriteltyjen laitteiden "kehittdmistd", "tuotantoa"” tai "kayttoa" varten.

1D002 "Ohjelmistot” sellaisten laminaattien tai "komposiittien" "kehittdmistd" varten, joilla on
orgaaninen "matriisi", metalli"matriisi" tai hiili"matriisi".

1D101 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 1B101 kohdassa médriteltyjen tuotteiden
"kayttod" varten. '

1D103 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu analysoimaan pienennettyi havaittavuutta, kuten
tutkaheijastavuutta, ultravioletti-, infrapuna- tai akustista havaittavuutta.

1D201 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 1B201 kohdassa médriteltyjen tuotteiden
"kidytt6d" varten. -

1E Teknologia

1E001 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1A001.b, 1A001.c, 1A002-1A005,
1B tai 1C kohdassa médriteltyjen tuotteiden tai materiaalien "kehittdmisti" tai "tuotantoa”
varten.

1E002 Muu teknologia:

a. "Teknologia" polybentsotiatsolien tai polybentsoksatsolien "kehittimist4" tai "tuotantoa"
varten;
b. "Teknologia" vihintdan yhden vinyylieetterimonomeerin sisiltdvien

fluoro-elastomeeriyhdisteiden "kehittdmist4" tai "tuotantoa" varten;
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1E002

1E101

1E102

jatkuu

c. "Teknologia" seuraavien perusmateriaalien tai ei-"komposiittisten" keraamisten
’ materiaalien suunnittelua tai "tuotantoa" varten: ‘
1. Perusmateriaalit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
a.  Jokin seuraavista koostumuksista: :
1. Yksinkertaiset tai kompleksiset zirkoniumoksidit ja kompleksiset
pii- tai alumiinioksidit; v
2. Yksinkertaiset boorinitridit (kuutiomaiset kidemuodot);
3.  Yksinkertaiset tai kompleksiset pii- tai boorikarbidit; tai
4.  Yksinkertaiset tai kompleksiset piinitridit;
b. Metallisten epipuhtauksien kokonaismaird, haluttuja lisdaineita lukuun
ottamatta, on vihemmin kuin:
1. 1 000 ppm yksinkertaisissa oksideissa tai karbideissa; tai
2. 5 000 ppm kompleksisissa yhdisteissé tai yksinkertaisissa nitrideissd;
ja
c. Joilla on jokin seuraavista:
1. Keskimairiinen partikkelikoko on 5 pm tai vihemmén ja korkeintaan
10 % partikkeleista on kooltaan suurempia kuin
10 pm; tai -
Huom: Zirkoniumoksidin vastaavat rajat ovat 1 ym ja 5 pm.
2. Joilla on kaikki seuraavat: .
a. Hiutaleiden pituuden ja paksuuden suhde ylittda 5;
b.  Erilliskidekuitujen pituuden ja lapimitan suhde ylittdd
10 aile 2 pm:n lépimitoilla; ja
c. Jatkuvat tai katkotut kuidut ovat lipimitaltaan alle 10 pm;

2. Keraamiset ei-"komposiitti"materiaalit, jotka koostuvat 1E002.c.1 kohdassa
kuvatuista materiaaleista; :
Huom: 1E002.C.2 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi teknologiaa hioma-
aineiden kehitysti ja tuotantoa varten.

d. "Teknologia" aromaattisten polyamidikuitujen "tuotantoa" varten;

e. "Teknologia" 1C001 kohdassa miiriteltyjen materiaalien installointia, ylldpitoa tai
korjausta varten;

f. "Teknologia" 1A002, 1C007.c tai 1C007.d kohdassa midriteltyjen

"komposiitti"rakenteiden, -laminaattien tai -materiaalien korjausta varten.

Huom: 1E002.f kohta ei aseta valvonnanalaiseksi siviililentokoneiden rakenteiden
korjaamiseen tarvitiavaa "teknologiaa”, jossa kdytetddn hiili"kuitu- tai-
sdiemateriaaleja” ja hartseja, jotka sisdltyvit lentokonevalmistajan
kdsikirjoihin.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1A102, 1B001, 1B101, 1B115,
1B116, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 - 1C117, 1D101 tai 1D103 kohdassa méidriteltyjen

tuotteiden "kdyttod" varten.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1D001, 1D101 tai 1D103 kohdassa
mairiteltyjen "ohjelmistojen” "kehittdmistd" varten.
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1E103 "Teknologia", jonka avulla sdddetdsn limpétilaa, painetta tai kaasukoostumusta auto- tai
hydroklaaveissa silloin kun niitd kédytetddn "komposiittien" tai osittain kisiteltyjen
"komposiittien" "valmistukseen". '

1E104 "Teknologia", jonka avulla tuotetaan pyrolyysimenetelmalld muodostuvia aineita muotille,
telineelle tai muulle substraatille vilituotekaasuista, jotka hajoavat lampétilan ollessa 1 573 K
(1300 C)-3 173 K (2 900 C) astetta ja paineen
130 Pa—20 kPa.
Huom: 1E104 kohta sisdltdd "teknologian" viliainekaasujen seostamiseksi,

virtausnopeudet ja prosessiohjauksen ajoitukset sekd parametrit.

1E201 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1A002, 1A202,
1A225-1A227, 1B201, 1B225-1B233, 1C002.a.2.c tai d, 1C010.b, 1C202, 1C210, 1C216,
1C225-1C240 tai 1D201 kohdassa médriteltyjen tuotteiden "kéytt6d" varten.

1E202 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1A202 tai 1A225-1A227 kohdassa
midriteltyjen tuotteiden "kehittdmistd" tai "tuotantoa” varten.

1E203 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1D201 kohdassa médriteltyjen

"ohjelmistojen” "kehittimistid" varten.
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RYHMA 2 - MATERIAALIN KASITTELY

2A

2A001

2A225

‘Jirjestelmiit, laitteet ja komponentit

Huom: hiljaiset laakerit: katso asetarvikeluettelo.

Seuraavat kitkaa vihentivit laakerit ja laakerointijérjestelmét ja niiden komponentit:

Huom: 24001 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kuulia, joille valmistajan mddrittelemd

toleranssi on ISO 3290:n mukaisesti luokkaa 5 tai huonompi.

a. Kuulalaakerit tai massiivirullalaakerit, joiden valmistajan maérittelemit toleranssit ovat

ABEC 7:n, ABEC 7P:n, ABEC 7T:n (Annular Bearing Engineers Committee) tai ISO

Standardin Luokan 4 (tai vastaavien standardien) mukaiset tai niiti paremmat, ja joiden

renkaat, kuulat tai rullat on valmistettu monelista tai berylliumista;
Huom: 24001.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kartiorullalaakereita.

b. Muut kuulalaakerit tai massiivirullalaakerit, joiden valmistajan méirittelemit toleranssit
ovat ABEC 9:n, ABEC 9P:n (Annular Bearing Engineers Committee) tai ISO Standardin

Luokan 2 (tai vastaavien standardien) mukaiset tai paremmat.
Huom:  2A4001.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kartiorullalaakereita.

c. Aktiiviset magneettilaakerijirjesteimit, jotka kiyttavit jotain seuraavista:

1. Materiaaleja, joiden vuontiheys on 2,0 T tai enemmin ja mydtdraja suurempi kuin

414 MPa;

2. Téyssihkomagneettisia 3D yksinapaisia esimagnetointikonstruktioita
toimimoottoreita varten; tai -

3. Korkeita limpétiloja (430 K (177°C) tai enemmin) kestévid asentoantureita.

-

Nestemiisia aktinidimetalleja kestivisté aineista tehdyt upokkaat seuraavasti:

a. Upokkaat, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
vetoisuus 150 cm® - 8 000 cm’ ;ja :
2. valmistusaineena tai vuorauksena jokin seuraavista aineista (pitoisuus

98 painoprosenttia tai suurempi):

Kalsiumfluoridi (CaF);

Kalsiumsirkonaatti (mefasirkonaatti) (CaZrO;),

Keriumsulfidi (Ce;S;);

Erbiumoksidi (erbia) (Er,03;)

Hafniumoksidi (hafnia) (HfO,);

Magnesiumoksidi (MgO); :
Typetetty niobi-titaani-volframiseos (noin 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);
Yttriumoksidi (yttria) (Y,03);

Zirkoniumoksidi (zirkonia) (ZrO,);

S e oo TR
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b. Upokkaat, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
1. vetoisuus on 50 cm’~2 000 cm’ ; ja
2. valmistus- tai vuorausaineena on tantaali (pitoisuus 99,9 painoprosenttia tai
suurempi);
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c. Upokkaat, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. vetoisuus on 50 cm’ - 2 000 cm’;
2. valmistus- tai vuorausaineena tantaali, jonka pitoisuus on 98 painoprosenttia tai
suurempi; ja
3. pinnoitettu tantaalikarbidilla, -nitridilla tai -boridilla tai jollakin ndiden yhdisteell.
2A226 Venttiilit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
a. 'nimelliskoko' 5 mm tai suurempi;
b.  paljetiiviste; ja
C. kokonaisuudessaan valmistettu tai vuorattu alumiinilla, alumiiniseoksella, nikkelilld tai
nikkeliseoksella, jonka painosta on enemmin kuin 60 % nikkelia.
Tekninen Huom:
Venttiilien, joiden sisddnmenon ja ulostulon halkaisijat ovat erilaiset, kohdassa 24226
'nimelliskoolla' tarkoitetaan pienintd halkaisijaa.
2B Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet

Tekn. huom:-

1. Adriviiva-akselien kokonaismésriin ei lasketa yhdensuuntaisia #4riviivasivuakseleita, esim.
vaakakaraisen avarruskoneen w-akselia, tai pyorivad sivuakselia, jonka keskilinja on
samansuuntainen pyorivin padakselin kanssa.

Huom. Pydérivien akselien ei tarvitse pyordhtdd yli 360 astetta. Pyorivdd akselia voi
kiyttid lineaarinen laite, esim. ruuvi tai hammastanko.

2. Akselien nimedmisen tulee olla ISO 841 Standardin (International Standard, Numerical

Control Machines - Axis and Motion Nomenclature) mukainen.

3. 2B001 - 2B009 kohdassa "kieppikara" katsotaan pyoriviksi akseliksi.

4. Taattuja paikannustarkkuustasoja, jotka poikkeavat ISO 230/2:n (1988) tai vastaavien
kansallisten standardien mukaisesti tehdyistd mittauksista, voidaan kiyttid
tyostokonemalleille erillisten konetestien sijasta.

Huom: Taatulla paikannustarkkuudella tarkoitetaan sen jdsenvaltion toimivaltaisille
viranomaisille toimitettua tarkkuusarvoa, jossa viejilld on vakiintunut
asema konemallin tarkkuuden edustajana. '

Taattujen arvojen mddrittiminen
1. valitse viisi arvioitavan mallin konetta;
2 Mittaa ISO 230/2:n (1988)" mukaisesti lineaarisen akselin tarkkuudet

Valmistajien, jotka laskevat paikannustarkkuustasoja ISO 230/2:n (1997) mukaisesti, olisi

neuvoteltava sen jisenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa, johon ne ovat sijoittautuneet.
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2B

2B001

Taattujen arvojen midrittiminen jatkuu

3. Mddrittele jokaisen koneen jokaisen akselin A-arvo. A-arvon
laskemismenetelmd on kuvattu ISO-standardeissa;

4. Mddrittele jokaisen akselin A-arvon keskiarvo. Tdstd
keskiarvosta A tulee mallin kunkin akselm mainittu arvo (Ax
Ay..);

5. . Koska 2 ryhmdd koskevassa luettelossa viitataan jokaiseen

lineaariseen akseliin, mainittuja arvoja on oltava yhta monta
kuin lineaarisia akseleita;

6. Jos sellaisen tyostékonemallin, jota ei ole asetettu
valvonnanalaiseksi 2B001.a, 2B001.b, 2B001 .c tai 2B201
kohdissa, jollekin akselille on mddritelty hiomakoneita koskeva
6 mikronin ja jyrsintikoneita ja sorveja koskeva 8 mikronin
tarkkuus A tai titd parempi tarkkuus, valmistajan olisi
vahvistettava tarkkuustaso kerran kahdeksassatoista
kuukaudessa.

Seuraavat tydstokoneet ja niiden yhdistelmit, jotka on tarkoitettu ty6stdméén (tai
ieikkaamaan) metalleja, keraamisia aineita tai "komposiitteja" ja jotka valmistajan
teknisten spesifikaatioiden mukaan voidaan varustaa "numeerisella ohjauksella”;
Huom: KATSO MYOS 2B201 KOHTA.
a. Tyostokoneet sorvaamista varten, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Paikannustarkkuus "kaikkine kiytettdvissd olevine kompensointeineen” on
saman suurumen tai vihemmain (parempi) kuin 6 mikrometrid ISO 230/2:n
(1988)' tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti mariteltynd
mink3 tahansa lineaarisen akselin suuntaan; ja

2. Kaksi tai useampia akseleita, joita voidaan samanaikaisesti koordinoida
"ddriviivaohjauksessa";
Huom: 2B001.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kontaktilinssien valmistusta

varten kehitettyjd sorveja.

b. Ty6stokoneet jyrsintidd varten, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. a.  Paikannustarkkuus "kaikkine kéytettdvissd olevine
kompensointeineen" on saman suurulnen tai vihemmin (parempi) kuin
6 mikrometrid ISO 230/2:n (1988)’ tai vastaavien kansallisten
standardien mukalsest1 méidriteltynd mlnka tahansa lineaarisen akselin
suuntaan; ja
b. . Kolme lineaarista ja yksi pyoriva akseli, joita voidaan samanalkalsestl
_koordinoida "ddriviivaohjauksessa";

2. Viisi tai useampia akseleita, joita voidaan samanaikaisesti koordinoida
"ddriviivaohjauksessa"; tai
3. Tarkkuusporakonelden palkannustarkkuus "kaikkine k#ytettivisséd olevine

kompensointeineen" on saman suurumen tai vihemman (parempi) kuin
4 mikrometrid ISO 230/2:n (1988)’ tai vastaavien kansallisten standardien
mukaisesti mi#riteltynd minki tahansa akselin suuntaan;

Valmistajien, jotka laskevat paikannustarkkuustasoja ISO 230/2:n (1997) mukaisesti, olisi
neuvoteltava sen jasenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa, johon ne ovat sijoittautuneet.
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2B001  jatkuu

c. Tyostokoneet hiontaa varten, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.  Paikannustarkkuus "kaikkine kdytettdvissd olevine
kompensointeineen" on saman suuruinen, tai vihemmain (parempi)
kuin 4 mikrometrid ISO 230/2:n (1988)' tai vastaavien kansallisten
standardien mukaisesti médriteltynd minki tahansa lineaarisen akselin
suuntaan, ja

b.  Kolme lineaarista ja yksi pyo6rivi akseli, joita voidaan samanaikaisesti
koordinoida "d4riviivaohjauksessa"; tai

2. Viisi tai useampia akseleita, joita voidaan samanaikaisesti koordinoida
"ddriviivaohjauksessa";
Huom: 2B001.c kohta ei aseta valvonnanalaiseksi seuraavia hiomakoneita.
1L Ulkopuolisia, sisdpuolisia tai ulko-sisdpuolisia
pyorohiomakoneita, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
a. Kone on rajoitettu vain pyorohiontaan; ja
b.  Hiomakoneen tyokappaleen maksimikoko on
ulkohalkaisijaltaan tai pituudeltaan 150 mm.
2. Koneita, jotka on erityisesti suunniteltu mallinehiomakoneeksi,
ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a. C-akselia kdytetddn pitdmddn hiomalaikkaa
kohtisuorassa tyépintaan nihden; tai
b.  A-akseli on konfiguroitu hiomaan nokkarumpuja,

3. Tyokalu- tai leikkuuterien hiomakoneita, joita kdytetdin
ainoastaan tyokaliijen tai leikkuuterien valmistusta varten;

4. Kampiakselin tai nokka-akselin hiomakoneet,

3. Pintahiomakoneet.

d. Langattomat kipinityostokoneet (EDM), joilla on kaksi tai useampia pyérivid
akseleita, joita voidaan samanaikaisesti koordinoida "dériviivaohjauksessa";

e. Metallin, keraamisten aineiden tai "komposiittien" koneistukseen tarkoitetut
koneet:
1. Jotka kiyttavit: ,
a.  Vesi- tai muuta nestesuihkua, mukaan lukien ne, jotka kayttavat

hiomalisdaineita;
b.”  Elektronisuihkua; tai
c.  "Laser"sidettd; ja
2. Joissa on kaksi tai useampia pyorivid akseleita:

a. Joita voidaan samanaikaisesti koordinoida "d4riviivaohjauksessa"; ja
b.  Joiden paikannustarkkuus on vihemmaén (parempi) kuin 0,003 astetta.

f. Syvireikiporauskoneet ja sorvit, jotka on muunnettu sopiviksi -
syvireikdporaukseen, joilla maksimi poraussyvyys ylittdd 5 000 mm, seké niitd
varten erityisesti kehitetyt komponentit.

2B003  "Numeerisesti ohjatut" tai kisiohjatut tydstokoneet ja niitd varten erityisesti suunnitellut
komponentit, ohjaukset ja lisélaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu hoylaamain,
viimeistelemédin, hiomaan tai hoonaamaan karkaistuja (R, = 40 tai yli) lierichammaspyorid,
ruuvipydrid tai kaksoisruuvipyérid, joiden jakohalkaisija on enemmaén kuin 1 250 mm ja
hampaan leveys on 15 % jakohalkaisijasta tai enemmin, ja jotka on koneistettu AGMA 14:n
laatuisiksi tai paremmiksi (vastaa ISO 1328:n 3 luokkaa).

Valmistajien, jotka laskevat paikannustarkkuustasoja ISO 230/2:n (1997) mukaisesti, olisi
neuvoteltava sen jésenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa, johon ne ovat sijoittautuneet.
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2B004 Seuraavat kuuma"isostaattiset puristimet", joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet ja niita
varten erityisesti suunnitellut komponenm ja lisdlaitteet:
Huom' KATSO MYOS 2B104 ja 2B204 KOHTA.
a. Suljetussa tilassaan sdddettiva lampotlla, ja kammiotilan sisdldpimitta on 406 mm
tai enemman; ja
b. Jokin seuraavista: ,
1. Maksimitydpaine ylittdd 207 MPa;
2. Sazdettdva lampdtila ylittdd 1 773 K (1 500 C) astetta; tai
3. Joissa on edellytykset hiilivetykylldstykseen ja syntyvien kaasumaisten
hajoamistuotteiden poistoon.
Tekn. Huom.
Kammion sisdldpimitta tarkoittaa sen tilan kokoa, jossa sekd tyéldampotila ettd tyopaine
saavutetaan, eikd siihen sisdllytetd kiinnittimid. Tdmd mitta on joko painekammion
sischalkaisija tai eristetyn kuumakammion sisdhalkaisija ja on se, joka on pienempi,
riippuen siitd kumpi kammioista on toisen sisdlld.
Huom: Erityisesti suunnitellut suulakkeet, muotit ja laitteet: katso kohdat 1B003,
9B009 ja asetarvikeluettelo.
Seuraavat erityisesti suunnitellut laitteet pinnoitusta, prosessointia ja pinnoitteen laadun

2B005

prosessin aikaista ohjausta varten, joilla aikaansaadaan epéorgaanisia pinnoitteita tai
pintamodifikaatioita johtamattomille substraateille kiyttden menetelmid, jotka on kuvattu’
2E003.f kohdan jéljessd olevassa taulukossa ja siihen liittyvissd huomautuksissa, seka
nditi laitteita varten erityisesti suunmtellut automaattiset kuljetus-, sijoitus-, kisittely- ja
ohjauskomponentit:

a. "Ohjelmallisesti ohjatut" tuotantolaitteet kemiallista kaasufaasipinnoitusta varten
(CVD), joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista: '
1. Jokin seuraavista prosessin muunnoksista:
a.  Syke-CVD (pulsating CVD);
b.  Siideltivi ydintymis-limpohajoaminen (CNTD); tai
c. . Plasma-CVD; ja
2. Jokin seuraavista:
a.  Sisaltdvit pyorlvat tyhjétiivisteet (0,01 Pa tai vahemman) tai
b.  Sisdltdvit prosessin aikaisen kerrospaksuuden saddon;

b. "Ohjelmallisesti ohjatut” ioni-istutustuotantolaitteet, joiden ionisuihkun virta on
5 mA tai enemman; - -

c. "Ohjelmallisesti ohjatut” tuotantolaitteet elektronisuihkun avulla tapahtuvaa
fysikaalista kaasufaasipinnoitusta varten (EB-PVD), joihin siséltyvien
tehojarjestelmien nimellisteho ylittdd 80 kW ja joilla on jokin seuraavista

ominaisuuksista:

1. Nesteldhteen pinnan "laser"séétojarjestelmd, joka tarkasti ohjaa tankojen
syottonopeutta; tai

2. Tietokoneohjattu nopeuden seuranta, jolla ohjataan kahta tai useampaa

elementtii sisdltdvin pinnoitteen kasvunopeutta ja joka perustuu
hdyryvirrassa olevien ionisoitujen atomien fotoluminesenssiin;
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2B006
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d.

"Ohjelmallisesti ohjatut" plasmaruiskutustuotantolaitteet, joilla on jokin seuraavista

ominaisuuksista:

1. Toimivat sidddettivissi alennetussa paineessa (10 kPa tai vihemmin,
mitattuna 300 mm:n siséltd suuttimen ulostulon yldpuolelta)
tyhjokammiossa, joka ennen suihkutusprosessia voidaan tyhjentdd
0,01 Pa:iin asti; tai

2. Sisiltdvit prosessin aikaisen kerrospaksuuden saddon;

"Ohjelmallisesti ohjatut" sputterointituotantolaitteet, joiden virtatiheys voi olla
0,1 mA/mm2 tai suurempi, kun pinnoitusnopeus on 15 um tunnissa tai suurempi;

"Ohjelmallisesti" ohjatut katodikaaripinnoitustuotantolaitteet, jotka sisidltédvat
sahkémagnecteista koostuvan hilankaaren pisteen ohjaamiseksi katodilla;

"Ohjelmallisesti ohjatut" ionipinnoitustuotantolaitteet, jotka mahdollistavat jonkin

seuraavan prosessin aikaisen mittauksen:

1. Kerrospaksuuden mittauksen substraatin pailti ja pinnoitusnopeuden
sd4don,; tai

2. Optisten ominaisuuksien mittauksen.

Huom: 2B005 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi leikkaus- tai tyostotydkaluja varten

erityisesti suunniteltuja kaasufaasipinnoitus-, katodikaari-,
sputterointipinnoitus-, ionipddllystys- tai ioni-istutuslaitteita.

Seuraavat dimensioiden tarkastus- ja mittausjarjestelmat tai -laitteet:

a.

Tietokoneohjatut, "numeerisesti ohjatut" tai "ohjelmallisesti ohjatut”
mittatarkastuskoneet, joiden kolmen dimension pituuden (tilavuuden) "mittauksen
epivarmuus” on (1,7 + L/1 000) um tai pienempi (L on mitattu pituus
millimetreing) standardin ISO 10360-2 mukaisesti testattuna;

Huom: KATSO MYOS 2B206 KOHTA.

Seuraavat lineaarisen ja kulmasiirtymén mittausinstrumentit:
1. Lineaariset mittausinstrumentit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a.  Kosketuksettomat mittausjirjestelmit, joiden resoluutio on 0,2 pm tai
vihemmin (parempi) 0,2 mm:n mittausalueella;
b.  Lincaariset differentiaalimuuntajajirjestelmat, joilla on molemmat
seuraavista ominaisuuksista:

1. "Lineaarisuus" on 0,1 % tai vihemmain (parempi)
mittausalueella, joka on 5 mm tai pienempi; ja
2. Ry6minti on 0,1 % tai vihemmaén (parempi) patvédssi

testaushuoneen vakiolimpdtilassa + 1 K astetta; tai
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2B006 b. 1. jatkuu

c.  Mittausjirjestelmit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Sisaltavit "laserin”; ja
2. Siilyttdvit vahintddn 12 tuntia normaalilimpétilan £ 1K asteen
vaihtelualueella ja normaalipaineessa kaikki seuraavat
ominaisuudet:
a. "Resoluution" 0,1 mikrometri4 tai vihemmin
(paremman) koko mittausalueella; ja
b. "Mittauksen epdvarmuuden” (0,2 +J1/2 000) mikrometrid
tai vihemmin (paremman) (L on mitattu pituus -
millimetreini); :

Huom: 2B006.b. 1 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi
interferometrimittausjdrjestelmid, joilla ei ole suljetun tai
avoimen piirin takaisinkytkentdd, ja jotka sisdltavit "laserin”

dstokoneen, mittatarkastuskoneen tai vastaavien laitteiden
uistin liitkkeen virheitd.

2. Kulman mittausinstrumentit, joiden "kiertymiskulman poikkeama" on
0,00025 astetta tai vihemmaén (parempi);
Huom: 2B006.b.2 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi optisia
instrumentteja, kuten autokollimaattoreita, jotka kayttavat
kollimoitua valoa peilin kulmasiirtymdn ilmgisemiseen.

c. Laitteet, joilla mitataan pinnan epitasaisuutta mittaamalla optista sirontaa kulman
funktiona ja joiden herkkyys on 0,5 nm tai pienempi (parempi).

Huom. 1:  Tydstékoneet, joita voidaan kdyttdd mittausasemina ovat
valvonnanalaisia, jos niiden ominaisuudet tayttavdt tai ylittdvat
tydstokoneille tai mittausasemille mddritellyt kriteerit.

Huom. 2:  Mittausasema on 2B006 kohdan mukaan valvonnanalainen, jos se ylittéd
valvontakynnyksen missd tahansa toiminta-alueellaan.

2B007 “Robotit" ja niitd varten erityisesti suunnitellut ohjausyksikot ja "péatetydvalineet”:
Huom:  KATSO MYOS 2B207 KOHTA.

a. Kykeneviit tosiaikaisesti tdyteen kolmiulotteiseen kuvan késittelyyn tai tdyteen
kolmiulotteiseen nikokentin analysointiin tuottaakseen tai muuntaakseen
"ohjelmia" tai numeerista ohjelmatietoa;

Huom: Ndkokentén analysointiin liittyvd rajoitus ei sisdlld kolmannen
ulottuvuuden approksimointia annetusta kulmasta eikd rajoitettua
harmaasdvyjen tulkin%ian avulla tapahtuvaa syvyyden tai
pintarakenteen havaitsemista (2 1/2 D) hyviksyttyjen tehtdvien
suorittamiseksi.

b. On erityisesti suunniteltu vastaamaan kansallisia turvallisuusstandardeja, joita
sovelletaan rdjdhtidvien sotatarvikkeiden ymparistdss;

c. On erityisesti suunniteltu tai mitoitettu kestdmééin séteilyd jonka
kokonaisséteilymidra on enemman kuin 5 x 10° Gy (Silicon) ilman, etti toimivuus
huononee.

Tekn. Huom:
Termilla Gy (Silicon) tarkoitetaan kilojouleina ilmaistuna energiamddrad, jonka
suojaamaton piindyte imee itseensd, kun se altistetaan ionisoivalle sdteilylle.]

d. On erityisesti suunniteltu toimimaan yli 30 000 m:n korkeuksissa.
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2B009

2B104
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Seuraavat erityisesti tydstokoneita tai 2B006 tai 2B007 kohdan mukaan valvonnanalaisia
laitteita varten suunnitellut kokoonpanot, yksikot tai tydkalut:

a. Lineaariset aseman takaisinkytkentdyksikot (esim. induktiiviset laitteet, kalibroidut
asteikot, infrapunajérjestelmit tai "laser’ JarJestelmat) joiden kokonaistarkkuus on
vihemmin (parempi) kuin (800 + (600 x L x 10° *) nm (L on tehollinen pituus
millimetrein);

Huom: "Laser"jdrjestelmdt: katso myos huomautusta 2B006.b1 kohdassa.

b. Pydrahdysaseman takaisinkytkentéyksikot, esim. induktiiviset laitteet, kalibroidut
asteikot, infrapunajirjestelmit tai "laser"jarjestelmit, joiden "tarkkuus" on
viahemmin (parempi) kuin 0,00025 astetta;

Huom: "Laser jary'estelmdt.' katso myés huomautusta 2B006.b1 kohdassa.

c. "Yhdistelmapyoropoydit" ja "kieppikarat", joilla valmistajan spesifikaatioiden
mukaan voidaan parantaa tyostokoneiden laatua yli niiden tasojen, jotka on
méiritelty 2B kohdassa.

Dreijaussorvit ja painesorvit, jotka valmistajan teknisen spesifikaation mukaan voidaan
varustaa "numeerisella ohjaus"yksikoill4 tai tietokoneohjauksella ja joilla on kaikki
seuraavat: W

Huom: KATSO MYOS 2B109 JA 2B209 KOHTA.

a. Kaksi tai useampia ohjattavaa akselia, joista vahintéin kahta voidaan
samanaikaisesti koordinoida "#driviivaohjauksessa"; ja

b. Valssausvoima enemmin kuin 60 kN. ‘

Tekn. Huom:

Koneet, joissa yhdistyvdt dreijaus- ja painesorvauksen toiminnot, katsotaan 2B009 kohdan
tarkoituksessa painesorveiksi.

Prosessinohjaus- ja muut laitteet, jotka on suunniteltu tai muunneltu rakettien suuttimien
ja ilmakeh#dn palaamaan tarkoitettujen alusten karkikartioiden komposiittirakenteiden
tiivistimalla tai pyrolysoimalla tapahtuvaa valmistusta varten.

Huom: Ainoat tamdn kohdan mddrittelemdt "isostaattiset puristimet” ja uunit ovat

seuraavat:

a.  Muut kuin 2B004 kohdassa mddritellyt isostaattiset puristimet, joilla
on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1 Suurin toimintapaine 69 MPa tai enemmdn;
2. Suunniteltu saavuttamaan ja ylldpitamddn 873 K (600 C) asteen

kontrolloitua ldmpdtilaa tai titd korkeampaa ldmpdtilaa; ja

3. Kamniion sisdhalkaisija 254 mm tai suurempi;

b.  CVD-uunit, jotka on suunniteltu tai muunnettu hiili-hiilikomposiittien
titvistdmiseen.
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2B109

2B116

Seuraavat, muut kuin 2B009 kohdassa mairitellyt painesorvit ja niitd varten erityisesti
suunnitellut komponentit: ‘
Huom: KATSO MYOS 2B209 KOHTA.

a. Jotka valmistajan teknisen spesifikaation mukaan voidaan varustaa "numeerisella
ohjauksella" tai tietokoneohjauksella, silloinkin kun niitd ei ole varustettu sellaisilla
yksikdilld; ja

b. Joissa on useampi kuin kaksi akselia, joita voidaan samanaikaisesti koordinoida
"dariviivaohjauksessa".

Tekn. Huom:

1 Koneet, joissa yhdistyvit dreijaus- ja painesorvauksen toiminnot, katsotaan 2B109
kohdan tarkoituksessa painesorveiksi.

2. 2B109 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi koneita, joita ei voida kdyttdd 94005,

94007.a tai 94105.a kohdissa mddriteltyjen tyontivoimakomponenttien ja
-laitteiden (kuten moottorikoppien) tuottamiseen.

Seuraavat tirinintestausjirjestelmit sekd laitteet ja komponentit niitd varten:

a.

Tarinéntestausj4rjestelmit, joissa kdytetddn takaisinkytkenti- tai suljetun silmukan
tekniikkaa, joissa on digitaalinen ohjain, jolla koejirjestelmaa voidaan térisyttaa
10 g:n rms tai suuremmalla tehollisarvolla koko taajuusalueella-20-2 000 HZ ja
tuottaa 50 kN:n tai sitd suurempia voimia ‘paljaalla alustalla’ mitattuna;

Digitaaliset ohjaimet, joissa on erityisesti suunnitellut tarindntestausohjelmistot,
joiden "tosiaikainen kaistanleveys" on suurempi kuin 5 kHz ja jotka on suunniteltu
2B116.a kohdassa mainittujen tirinintestausjérjestelmien kiytta varten;

Taristimet (tdristinyksikot), vahvistimien kanssa tai ilman, joilla voidaan tuottaa
50 kN:n tai suurempi térindvoima 'paljaalla alustalla’ mitattuna ja joita voidaan
kiyttad 2B116.a kohdassa mainituissa térinintestausjérjestelmissd;

Koekappaleen kannatinrakenteet ja elektroniset yksikot, jotka on suunniteltu
yhdistimain useita erillisid taristinyksikoita jérjesteimaksi, joka pystyy tuottamaan
50 kN:n tai suuremman yhdistetyn tehollisen voiman 'paljaalla alustalla’ mitattuna
ja joita voidaan kiyttdd 2B116.a kohdassa mainituissa térindntestausjdrjestelmissa.

Huom: 2B116 kohdassa 'paljaalla alustalla’ tarkoitetaan tasaista poytdd tai pintaa

ilman kiinnittimid tai sovitteita.
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2B201

Seuraavat, muut kuin 2B001 kohdassa midritellyt tydstokoneet, jotka on tarkoitettu
tyGstdméin (tai leikkaamaan) metalleja, keraamisia aineita tai "komposiitteja” ja jotka
valmistajan teknisten spesifikaatioiden mukaan voidaan varustaa elektronisilla laitteilla
kahden tai useamman akselin samanaikaista "d4riviivaohjausta" varten;

a. Ty6stokoneet jyrsintdd varten, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

Paikannustarkkuus kaikkine kéytettivissi olevine” kompensointeineen on
saman suuruinen, tai vahemmin (parempi) kuin 6 pm ISO 230/2:n (1988)'
tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti méadriteltyja minki tahansa
lineaarisen akselin suuntaan; tai ‘
2. Kaksi tai useampi akseli, joita voidaan samanaikaisesti koordinoida
ddriviivaohjauksessa;
Huom: 2B201.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi jyrsintdkoneita, joilla on
seuraavat ominaisuudet:
a X-akselin litkkuma on suurempi kuin 2 m; ja
b. X-akselin kokonaispaikannustarkkuus on enemmdn (huonompi)
kuin 30 um. -

Tyostokoneet hiontaa varten, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Paikannustarkkuus “kaikkine kaytettivissi olevine” kompensointeineen on
saman suuruinen tai vdhemman (parempi) kuin 4 pm 1SO 230/2:n (1988)* tai
vastaavien kansallisten standardien mukaisesti madriteltyja minka tahansa
lineaarisen akselin suuntaan; tai -7 ’

2. Kaksi tai useampia py6rivid adriviiva-akseleita.

Huom: 2B001.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi seuraavia hiomakoneita:

a. Ulkopuolisia, sisdpuolisia tai ulko-sisdpuolisia
pyorohiomakoneita, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Kone on rajoitettu vain pyoréhiontaan;

2. Hiomakoneen tyckappaleen maksimikoko on
ulkohalkaisijaltaan tai pituudeltaan 150 mm.

3. Korkeintaan kahta akselia voidaan samanaikaisesti
koordinoida "ddriviivaohjauksessa"; ja

4. Ei sisdlld c-ddriviiva-akselia

b. Mallinetyéstokoneet, joissa on vain x, y ja c akselit ja c-akselia
kdytetddn pitdmdcdn hiomalaikkaa kohtisuorassa tyépintaan
ndhden ja a-akseli on konfiguroitu hiomaan nokkarumpuja;

C. Tyokalu- tai leikkuuterien hiomakoneita, jotka on varustettu
erityisesti suunnitelulla "ohjelmistolla” tyckalujen tai
leikkuuterien valmistusta varten; tai -

d. Kampiakselin tai nokka-akselin hiomakoneet.

Valmistajien, jotka laskevat paikannustarkkuustasoja 1SO 230/2:n (1997) mukaisesti, olisi
neuvoteltava sen jdsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa, johon ne ovat sijoittautuneet.
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2B204 Muut kuin 2B004 tai 2B 104 kohdassa médiritellyt "isostaattiset puristimet" ja niihin

liittyvit laitteet seuraavastt:

a. "isostaattiset puristimet", joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:

1. kykenevit saavuttamaan 69 MPa tai suuremman maksimitoimintapaineen;

2. kammion sisdhalkaisija on suurempi kuin 152 mm;

b. 2B204.a kohdassa miériteltyji "isostaattisia puristimia” varten erityisesti
suunnitellut muotit ja ohjauslaitteet.

Tekn. Huom:

2B204 kohdassa kammion sisdmitta on sen kammion mitta, jossa saavutetaan sekd

toimintaldmpodtila ettd toimintapaine, eikd siind oteta huomioon kiinnittimid. limoitettu

mitta on siséhalkaisijoista pienempi, eli painekammion tai eristetyn uunikammion

sisghalkaisija, riippuen siitd, kumpi kammio on toisen sisdlld.

2B206 Seuraavat, muut kuin 2B006 kohdassa méritellyt, mittatarkastuskoneet, -instrumentit ja

jarjestelmat: ’

a. Tietokoneohjatut, "numeerisesti ohjatut" tai ohjelmallisesti ohjatut
mittatarkastuskoneet, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:

1. Kaksi tai useampia akseleita; ja '

2. Yhden dimension pituuden "mittauksen epdvarmuus” on

(1,25 + L/1 000) um tai pienempi (parempi) testattuna anturilla, jonka
"tarkkuus" on pienempi (parempi) kuin 0,2-pum (L on mitattu pituus
millimetreini); (Viite: VDI/VDE 2617 Osat 1 ja 2);
b. Lineaarisen ja kulmasiirtymin samanaikaiseen tarkasteluun kykenevit jarjestelmit,
joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:

1. "Mittauksen epavarmuus” mité tahansa lineaarista akselia pitkin on 3,5 pm

tai vihemmain (parempi) 5 mm matkalla; ja

2. "Kiertymiskulman poikkeama" on 0,02 astetta tai vihemmin.

Huom. 1:  Tyostokoneet, joita voidaan kéyttdid mittauskoneina ovat
valvonnanalaisia, jos niiden ominaisuudet tdyttdvdt tai ylittdvat
tyostékoneille tai mittausasemille mddritellyt kriteerit.

Huom. 2:  2B206 kohdassa mdidritelty kone on valvonnanalainen, jos se ylittdd
valvontakynnyksen missd tahansa toiminta-alueellaan.

Tekn. Huom:

L Mittauksen epivarmuuden mddrittimiseen kdytetyn anturin tulee olla
kuvattu VDI/VDE 2617:n 2, 3 ja 4 osassa.
2. Kaikki 2B206 kohdassa esitetyt mittausarvot tarkoittavat positiivista tai
negatiivista poikkeamaa viitearvosta, eivat koko valysta.
2B207 Seuraavat muut kuin 2B007 kohdassa miéritellyt "robotit", "péatetyovilineet” ja

"ohjausyksikot":

a. "Robotit" ja "pidtetydvilineet", jotka on erityisesti suunniteltu tdyttdmadn
voimakkaiden rijahteiden kisittelyd koskevat kansalliset turvaméadriykset
(tayttavit esimerkiksi voimakkaita rijéhteita koskevat sahkosddnnokset);

b. ohjausyksikét, jotka on erityisesti suunniteltu 2B207.a kohdassa madiriteltyja
"robotteja" ja "padtetydvilineitd" varten.
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2B209

2B225

2B226

2B227

Seuraavat, muut kuin 2B009 ja 2B109 kohdassa maéritellyt painesorvit ja dreijaussorvit,
jotka kykeneviit painesorvin toimintoihin:

a. koneet, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
1. Kolme tai useampia valsseja (aktiivisia tai ohjaavia); ja
2. Jotka valmistajan teknisten spesifikaatioiden mukaan voidaan varustaa
"numeerisella ohjaus"yksikoilld tai tietokoneohjauksella;
b.  Roottorin muotoilukarat, jotka on suunniteltu muotoilemaan lieridmaisid roottoreita,
joiden sisdldpimitta on 75 mm ja 400 mm vililla.

Huom: 2B209.a kohta sisdltdd koneet, joissa on vain yksi metallin muotoiluun
suunniteltu valssi ja kaksi lisdvalssia, jotka kannattelevat karaa, mutta eivit
suoraan osallistu muodonmuutosprosessiin.

Kaukokasittelylaitteet, joita voidaan kdyttdd kaukotydskentelyyn radiokemiallisessa

erotuksessa tai kuumakammiot, joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:

a. pystyvit ldpdisemadn 0,6 m paksun tai paksumman kuumakammion seinén (seindn
lapi tyoskentely); tai

b. pystyvit kurottamaan 0,6 m paksun tai paksumman kammion seinin yli (seinén yli
tydskentely).

Tekn. Huom:
Kaukokdsittelylaitteilla valitetddn operaattorin liikkeetkdyttdvarteen ja picitetyokaluun. Ne
voivat olla isdntd-orja-tyyppisid tai niitd kdytetddn ohjaimella tai ndppdimistolta.

Kontrolloidun ympariston (tyhjio- tai inerttikaasu)induktiouunit ja niiden teholdhteet
seuraavasti: .
Huom: KATSO MYOS 3B KOHTA.

a. Uunit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Voidaan kayttdd yli 1. 123 K (850 C) asteen ldmpbtiloissa;
2. Induktiokelojen halkaisija on 600 mm tai pienempi; ja
3. Kiytetddn 5 kW:n tai suuremmalla syéttéteholla;

b. Erityisesti 2B226.a kohdassa médritetyille uuneille suunnitellut teholdhteet, joiden
médritelty teho on 5 kW tai suurempi.

Huom: 2B226.a kohdassa ei tarkoiteta puolzjohdekzekkOJen valmistukseen
suunniteltuja uuneja.

Seuraavat kontrolloidun ympariston metallurgiset sulatus- ja valu-uunit sekd niihin
liittyvit laitteet:

a. Valokaaritoistosulatus- ja valu-uunit, joilla on molemmat seuraavat ommalsuudet
1. niiden sulavaelektrodlkapa51teett1 on 1 000 cm® - 20 000 cm® ;Ja
2. ne kykenevit toimimaan yli 1 973 K (1 700 C) asteen sulatuslampétiloissa;
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2B227

2B228

2B229

jatkuu

Elektronisuihkusulatusuunit seki plasmasumutus- ja sulatusuunit, joilla on
molemmat seuraavat ominaisuudet:

1. niiden teho on 50 kW tai suurempi; ja

2. ne kykenevit toimimaan yli 1 473 K (1 200 C) asteen sulatuslimpétiloissa.
2B227 a. tai b. kohdissa olevia uuneja varten erityisesti konfiguroidut
tietokoneohjaus- ja valvontajirjestelmit.

Seuraavat roottorien valmistus- tai kokoonpanolaitteet, roottorien suoruuden varmistavat
laitteet, sekd paljemuovaustuurnat ja muotit:

a.

Roottorien kokoonpanolaitteet, kaasusentrifugien roottorilohkojen, ohjauslevyjen ja

piatylaippojen kokoamiseen;

Huom: 2B228.a kohtaan sisdltyvdt tarkkuustuurnat, puristimet ja
kutistussovituskoneet;

Roottorien suoruuden varmistavat laitteet, joiden avulla kaasusentrifugien roottorien
lohkot linjataan yhteiselle akselille;

Tekn. Huom. ,
2B228.b kohdassa tillaiset laitteet koostuvat yleensd tietokoneeseen kytketyistd
tarkkuusmittapdistd, joiden avulla tietokone ohjaa roottoriputkilohkojen linjaukseen
kéiytettavien, esimerkiksi paineilmakdyttoisten, iskumdntien toimintaa.

Paljemuovaustuurnat ja muotit, joiden avulla valmistetaan yksikierteisid palkeita.
Tekn. Huom:
2B228.c. kohdassa tarkoitetuilla palkeilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
Sisdhalkaisija 75—400 mm;

Pituus 12,7 mm tai suurempi;

Yhden kierteen syvyys yli 2 mm; ja

Valmistusaineina lujat alumiiniseokset, maraging-terds tai luyjat "kuitu- tai
_sciiemateriaalit”.

AN~

Seuraavat kiintet tai kannettavat, vaaka- tai pystysuuntaiset keskipakovoimaan
perustuvat monitasotasapainotuskoneet:

a.

Joustavien, vihintdin 600 mm pitkien roottoreiden tasapainottamiseen tarkoitetut
keskipakovoimaan perustuvat monitasotasapainotuskoneet, joilla on kaikki
seuraavat ominaisuudet:

1. Pyorihdyshalkaisija tai akselitapin halkaisija suurempi kuin 75 mm;
2. Massankisittelykyky 0,9-23 kg; ja
3. Kierrosnopeus tasapainotettaessa yli 5 000 kierrosta minuutissa;

Onttojen lieridmaisten roottorinosien tasapainottamiseen tarkoitetut
keskipakotasapainotuskoneet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
. Akselitapin halkaisija suurempi kuin 75 mm;
2. Massankisittelykyky 0,9-23 kg;
3. Kykenevit tasapainottamaan niin, ettd jadnndsepétasapaino kussakin tasossa
on enintdin 0,010 kg x mm/kg; ja
4. Ovat hihnakayttoisia.
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2B230

2B231

2B232

2B350

"Paineldhettimet”, jotka pystyvit mittaamaan absoluuttista painetta alueella
0-13 kPa ja joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:

a. Painetta anturoiva elementti on valmistettu tai suojattu alumiinilla tai
alumiiniseoksella, nikkelilld tai enemmain kuin 60% nikkelii sisiltivilla
nikkeliseoksella; ja

b.  joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Mitta-alue enintddn 13 kPa ja "tarkkuus" parempi kuin £1 % tdydestd mitta-
alueesta; tai

2. Kokonaismitta-alue 13 kPa tai suurempi ja "tarkkuus" parempi kuin
+130 Pa.

Tekn. Huom: . :
2B230 kohdassa "tarkkuuteen” sisdltyy epdlineaarisuus, hystereesi ja toistettavuus
ympdriston ldmpotilassa.

Tyhjopumput, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a. Sydttsliitannédn snsahalkalslja on 380 mm tai suurempi;
b. Pumppausnopeus 15 m 3s tai suurempi ja
c. Niiden avulla pystytddn saamaan aikaan parempi kuin 13 mPa:n lopullinen tyhjo.

Tekn. Huom: -
1 Pumppausnopeus mdadritetddn mittauspisteessa typpikaasulla tai ilmalla.
2. Lopullinen tyhjé mddritellddn pumpun sydtepddssd sydteputken ollessa suljettuna.

Monivaiheiset kevyet kaasutykit tai muut suurnopeustykkijarjestelmét (kdameihin
perustuvat, séhkdmagneettiset, ja sahkStermiset tyypit ja muut pitkille kehitetyt
jérjestelmit), joiden avulla ammukset voidaan kiihdyttdad 2 km/s tai suurempiin
nopeuksiin.

Seuraavat kemikaalien valmistuslaitokset ja laitteet:

a. Sekomajllla tai ilman niitd varustetut reaktnoastlat joiden sisdtilavuus on suurempi
kuin 0,1 m* (100 1) ja pienempi kuin 20 m® (20 000 1), joissa kaikki pinnat, jotka
joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai sdilytettdvan kemikaalin
(kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

1. Seoksista, joissa on enemman kuin 25 painoprosenttia nikkelid ja enemmén
kuin 20 painoprosenttia kromia;

Fluoripolymeereist; ‘

Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

Nikkelisté tai seoksista, joissa on enemmin kuin 40 painoprosenttia nikkelis;

Tantaalista tai tantaaliseoksista;

Titaanista tai titaaniseoksista; tai

Zirkoniumista tai zirkoniumseoksista;

Nk wLn
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2B350 jatkuu
b.

Sekoittajat, joita kdytetddn ylldmainituissa reaktioastioissa tai reaktoreissa, joissa
kaikki sekoittajan pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai
sdilytettivin kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista
materiaaleista: - ‘ ~ :

1. Seoksista, joissa on enemman kuin 25 painoprosenttia nikkelid ja enemmaén
kuin 20 painoprosenttia kromia;

Fluoripolymeereisti; o

Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);
Nikkelisti tai seoksista, joissa on enemmaén kuin 40 painoprosenttia nikkelid;
Tantaalista tai tantaaliseoksista; :

Titaanista tai titaaniseoksista; tai

Zirkoniumista tai zirkoniumseoksista;

NownkwN

Varastosiiliot, sdiliot tai kerdysastiat, joiden sisdtilavuus on suurempi kuin 0,1 m’
(100 1), joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai
sdilytettivin kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista
materiaaleista: ‘

1. Metalliseoksista, joissa on enemmin kuin 25 painoprosenttia nikkelid ja
enemmain kuin 20 painoprosenttia kromia;

Fluoripolymeereisti;

Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus),
Nikkelisti tai seoksista, joissa on enemmén kuin 40 paineprosenttia nikkelia;
Tantaalista tai tantaaliseoksista;
Titaanista tai titaaniseoksista, tai
Zirkoniumista tai zirkoniumseoksista;

Noawnhkwh

Lammonvaihtimet tai lauhduttimet, joiden limménvaihtopinta on vihemmaén kuin
20 m’, joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai
sdilytettivin kemikaalien (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista
materiaaleista:

1. Seoksista, joissa on enemmin kuin 25 painoprosenttia nikkelid ja enemmén
kuin 20 painoprosenttia kromia;

Fluoripolymeereisti; : :
Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);
Grafiitista; '
Nikkelisti tai seoksista, joissa on enemman kuin 40 painoprosenttia nikkeli;
Tantaalista tai tantaaliseoksista,

Titaanista tai titaaniseoksista; tai

Zirkoniumista tai zirkoniumseoksista;

bR G

Tislaus- tai imeytyskolonnit, joiden sisdhalkaisija on suurempi kuin 0,1 m; joissa
kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan kemikaalin
(kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

1. Seoksista, joissa on enemmén kuin 25 painoprosenttia nikkelid ja enemmén
kuin 20 painoprosenttia kromia;

Fluoripolymeereisti;

Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);
Grafiitista;

Nikkelist4 tai seoksista, joissa on enemmin kuin 40 painoprosenttia nikkelii;
Tantaalista tai tantaaliseoksista; '

Titaanista tai titaaniseoksista; tai

Zirkoniumista tai zirkoniumseoksista;

PNAN AN

Kauko-ohjatut tiyttolaitteet, joiden kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan

- kosketukseen valmistettavan kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu

seuraavista materiaaleista:

L. Seoksista, joissa on enemmén kuin 25 painoprosenttia nikkelid ja enemmaén
kuin 20 painoprosenttia kromia; tai : ) )
2. Nikkelistd tai seoksista, joissa on enemmin kuin 40 painoprosenttia nikkelid;
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2B350 Jjatkuu

Monitiivisteventtiilit, joihin sisdltyy vuodonilmaisuventtiili, paljetiivisteventtiilit,
takaisku- tai diafragmaventtiilit, joiden kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan
kosketukseen valmistettavan tai siilytettdvin kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on
valmistettu seuraavista materiaaleista:

1. Seoksista, joissa on enemmin kuin 25 painoprosenttia nikkelid ja enemmén
kuin 20 painoprosenttia kromia;

Fluoripolymeereisti;

Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);
Nikkelisti tai seoksista, joissa on enemmién kuin 40 painoprosenttia nikkeli;
Tantaalista tai tantaaliseoksista;

Titaanista tai titaaniseoksista; tai

Zirkoniumista tai zirkoniumseoksista;

NownRawb

Moniseindmdiset putkistot, joihin sisiltyy vuodonilmaisuventtiili, joiden kaikki
pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai siilytettidvin
kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:
1. Seoksista, joissa on enemmin kuin 25 painoprosenttia nikkelid ja enemman

kuin 20 painoprosenttia kromia;

Fluoripolymeereisti;

Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pmno;tus tai lasnvuoraus)

Grafiitista;

Nikkelistd tai seoksista, joissa on enemman kuin 40 painoprosenttia nikkelid;
. Tantaalista tai tantaaliseoksista;

Titaanista tai titaaniseoksista; tai

Zirkoniumista tai zirkoniumseoksista;

XNANE LN

Monitiivisteiset, hihnavetoiset, magneettivetoiset, palje- tai diafragmapumput
joiden valmistajan ilmoittama maksimivirtausnopeus on suurempi kuin 0,6 m*/h,
tai vakuumlpumput joiden valmistajan ilmoittama maksimivirtausnopeus on
suurempi kuin 5 m*/h (vakiolampétilassa (0 C, 273 K astetta) ja -ilmanpaineessa
(101,30 kPa)), jossa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen
valmistettavan kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista
materiaaleista:

1. Seoksista, joissa on enemmén kuin 25 painoprosenttia nikkelid ja enemmién
kuin 20 painoprosenttia kromia;

Keraameista,

Ferropiisti;

Fluoripolymeereisti;,

Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);
Grafiitista;

Nikkelistd tai seoksista, joissa on enemman kuin 40 painoprosenttia nikkelig;
Tantaalista tai tantaaliseoksista;

Titaanista tai titaaniseoksista; tai

0. Zirkoniumista tai zirkoniumseoksista;

S0 ENALHWN

Erityisesti suunnitellut, 1C350 kohdassa miériteltyjen kemikaalien havittimiseen
tarkoitetut polttolaitokset, joissa on erityisesti suunnitellut jatteen
sybttojarjestelmit, erityiset kisittelylaitteet ja keskiméardinen polttokammion
lampétila suurempi kuin 1273 K (1 000 C) astetta, joissa kaikki
jatteensyottdjdrjestelman pinnat, jotka tulevat suoraan kosketukseen jatetuotteiden
kanssa, on valmistettu tai vuorattu (pinnoitettu) seuraavilla materiaaleilla:

1. Seokset, joissa on enemmén kuin 25 painoprosenttia nikkelid ja enemmén
kuin 20 prosenttia kromla

2. Keraamit; tai

3 Nikkeli tai seokset, joissa on enemmin kuin 40 painoprosenttia nikkelia.
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2B351

2B352

Seuraavat myrkyllisten kaasujen valvontajérjestelmit ja niiden erikoisilmaisimet:

a.

Jotka on suunniteltu jatkuvaan toimintaan ja joita kdytetéén ilmaisemaan
kemiallisia taisteluaineita tai 1C350 kohdassa méériteltyjd kemikaaleja
pitoisuuksina, jotka ovat vihemmén kuin 0,3 mg/m’; tai

Jotka on tarkoitettu ilmaisemaan yhdisteiti, joilla on koliiniesteraasia estavé
aktiivisuus.

Seuraavat biologisten aineiden kisittelyyn soveltuvat laitteet:

a.

Taydelliset biologiset turvatilat, joiden turvataso on P3 ja P4;

Tekn. Huom:
P3ja P4 (BL3, BL4, L3, L4) turvatasot on mddritelty WHO:n (World Health
Organization) Laboratorion bioturvakdsikirjassa (Laboratory biosafety manual)
(Geneve 1983). :

Fermenttorit, joilla voidaan kasvattaa patogeenisid "mikro-organismeja", viruksia
tai tuottaa toksiineja ilman aerosolien muodostusta, ja joiden kokonaiskapasiteetti
on vihintddn 100 litraa;
Tekn. Huom:

Fermenttoreihin kuuluvat bioreaktorit, kemostaatit sekd jatkuvan virtausperiaatteen

Jjdrjestelmdit.

Keskipakoerottimet, jotka pystyvit jatkuvaan erotukseen ilman
aerosolimuodostusta, ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Virtausnopeus ylittdd 100 litraa tunnissa;

2. Komponentit ovat kiillotettua ruostumatonta terdsta tai titaania;

3. Kaksin- tai moninkertaiset tiivistesulut hoyrysteriloitavalla alueella; ja
4, Steriloitavissa hdyrylla paikalla ja suljettuna; :

Tekn. Huom:

Keskipakoerottimet sisaltavdt dekantterit.

Ristivirtaussuodatinlaitteet, jotka pystyvit jatkuvaan erotukseen ilman
aerosolimuodostusta, ja joilla on seuraavat ominaisuudet:

1. Suodatuspinnan koko vahintién 5 m?; ja

2. Steriloitavissa paikalla;

Hoyrysteriloitavat kylmakuivauslaitteet, joiden kondensaatiokapasiteetti ylittda
50 kg jaatd 24 tunnissa ja enintddn 1 000 kg jadta 24 tunnissa;

Seuraavat laitteet, jotka sisdltdvit tai sisdltyvit P3 tai P4 turvatiloihin:

1. Itseniisen ilmanvaihdon puoli- ja kokosuojapuvut;

2. Biologiset suojakaapit tai eristysvarusteet, jotka tidyttdvit vastaavat
suoritusvaatimukset;
Huom: 2B352.f.2 kohdassa isolaattoreihin kuuluvat joustavat

“isolaattorit, kuivakaapit, anaerobikammiot, hansikaskaapit ja
laminaarivirtaushuuvat.

Kammiot, jotka on suunniteltu "mikro-organismeilla" tai "toksiineilla" tehtdvid

- aerosolialtistuskokeita varten ja joiden kammiotilavuus on 1 m” tai suurempi.
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2C

2D

2D00T

2D002

2D101

2D201

2D202

Materiaalit

Eiole.

Ohjelmistot

Muut kuin 2D002 kohdassa madritetyt "ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai

muunnettu 2A001 tai 2B001-2B009 kohdassa midriteltyjen laitteiden "kehittimistd",
"tuotantoa” tai "kaytto4" varten.

Elektronisten laitteiden "ohjelmistot”, myds kun ne pysyvisti ovat elektronisessa
laitteessa tai jdrjestelmassd, ja jotka mahdollistavat ndiden laitteiden tai jérjestelmien
toiminnan "numeerisena ohjaus"yksikkond ja pystyvit johonkin seuraavista:

a. Koordinoimaan samanaikaisesti useampaa kuin neljé akselia
"adriviivaohjauksessa"; tai

b. "Tosiaikaisesti kisittelemain" tietoa tydkalun reitin, syStténopeuden ja karan
tietojen muuttamiseksi tydstdoperaation aikana jollakin seuraavista tavoista:

1. Automaattinen tyostéohjelman tietojen laskenta ja muuttaminen tystimistd
varten kahden tai useamman akselin suunnassa mittaussyklien ja alkutietojen
avulla; tai

2. "Adaptiivinen s#4t6", jossa prosessin optimoimiseksi enemman kuin yksi
fysikaalinen suure mitataan ja késitellddn laskentamallin (-strategian) avulla
yhden tai useamman ty§stokdskyn muuttamiseksi.

Huom: 2D002 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "ohjelmistoja”, jotka on erityisesti
suunniteltu tai muunnettu tyostokoneille, jotka eivdit ole 2 ryhmdn mukaan
valvonnanalaisia.

"Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu 2B104, 2B109 tai 2B116 kohdassa
midriteltyjen laitteiden "kdytt6d" varten.
Huom: KATSO MYOS 9D004 KOHTA.

"Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteitu 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B227 tai
2B229 kohdassa médriteltyjen laitteiden "kayttoa" varten.

"Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 2B201 kohdassa
médriteltyjen laitteiden "kehittimistd", "tuotantoa” tai "kdytto4" varten.



S e

a. "Teknologia" "numeerisen ohjaus"yksikon integroituna osana olevan
tydstdohjelmien laatimiseksi tai muuntamiseksi tarvittavan interaktiivisen grafiikan
kehittdmistd varten;

b. Seuraavat "teknologiat" metalliteollisuuden valmistusprosesseja varten:

1. Seuraavia prosesseja varten erityisesti suunniteltujen tydkalujen, muottien tai
kiinnittimien suunnittelu"teknologia":
a.  "Superplastinen muovaus";
b.  "Diffuusioliittiminen”; tai -
c.  "Suoravaikutteinen hydraulipuristus";

2. Tekninen tieto, joka koostuu alla luetelluista prosessimenetelmisti tai niiden
parametreista, ja jolla ohjataan:

a.  Alumiiniseosten, titaaniseosten tai "superseosten” "superplastisen
muovauksen":
1. Pinnan valmistelua;
2 Jannityksen tasoa;
3. Lampétilaa;
4 Painetta;
b.  "Superseosten" tai titaaniseosten "diffuusioliittimisen":

1. Pinnan valmistelua;
2. Lampétilaa;
3. Painetta;

c. Alumiiniseosten tai titaaniseosten "suoravaikutteista

hydraulipuristuksen":
1. Painetta;
2. Jakson aikaa;

d.  Titaaniseosten, alumiiniseosten tai "superseosten” "kuumaisostaattisen

puristuksen":

1. Lampdotilaa;
2. Painetta;

3.  Jakson aikaa;
<
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2E Teknologia
2E001 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 2A, 2B tai 2D kohdassa
médriteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen" "kehittdmistd" varten.
2E002 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 2A tai 2B kohdassa
midriteltyjen laitteiden "tuotantoa" varten.
2E003 Seuraavat muut "teknologiat":
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2E003

2E101

2E201

2E301

jatkuu

c. "Teknologia" lentokoneen runkorakenteiden valmistukseen tarkoitettujen
hydraulisten venytysmuovauskoneiden ja niiden muottien "kehittamistd" tai
"tuotantoa" varten;

d. "Teknologia" "numeerisessa ohjaus"yksik6ssi olevasta suunnittelutiedosta
tuotettavien tydstokonekaskyjen (esim. tydstdohjelmien) ohjelmakehittimien
"kehittimistid" varten;

e. "Teknologia" valmistusosaston toimintojen kehittyneen paitéksenteon tukemiseksi
"numeerisiin ohjaus"yksikoihin asiantuntijajirjestelmis sisillyttivien
integrointi"ohjelmistojen” "kehittimista" varten;

f. "Teknologia", jolla epdorgaanisilla padllystyspinnoitteilla tai epdorgaanisilla
pinnanmuunnospinnoitteilla (mééritelty seuraavan taulukon 3 sarakkeessa)
pinnoitetaan johtamattomia substraatteja (méiritelty seuraavan taulukon
2 sarakkeessa) seuraavan taulukon 1 sarakkeessa midritellyilld ja Teknisessid
‘Huomautuksessa kuvatuilla prosesseilla.

Huom: Taulukko ja tekniset huomautukset on esitetty 2E301 kohdan jélkeen.

"Teknologia" Yleisen teknologlahuomautuksen mukalsesti‘2B004 2B104, 2B109, 2B116
tai 2D101 kohdassa méériteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen” "kayttoa" varten.

"Teknologia" Yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 2A225, 2A226, 2B001,
2B006, 2B007.b, 2B007.c, 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225
- 2B232, 2D201 tai 2D202 kohdassa médriteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen” "kayttod"
varten.

"Teknologia" Yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 2B350-2B352 kohdassa
médriteltyjen tuotteiden "kédyttoa" varten.
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TAULUKKO - PINNOITUSTEKNIIKAT

1. PinnoitusprosesSi(l)' 2. Substraatti
A. Kemiallinen kaasu- "superseokset"
faasipinnoitus(CVD)
Keraamiset aineet
(19)ja vdhin
laajenevat lasit
(14)

hiili-hiili-,
keraami- ja
metalli-
"matriisikomposii-
tit"

Volframikarbidi-
kovametalli(16),
piikarbidi (18)

molybdeeni ja
molybdeeniseokset

beryllium ja
berylliumseckset

anturi-ikkunamateriaalit (9)

. Pinnoitetulos

aluminidit sisiisiin kanaviin

silisidit

karbidit

dielektriset kerrokset (15)
timantti

timantin kaltainen

hiili (17)

silisidit

karbidit

tulenkestivit metallit
niiden sekoitukset (4)
dielektriset kerrokset (15)
aluminidit

seostetut aluminidit (2)
boorinitridi

karbidit

volframi

niiden sekoitukset (4)
dielektriset kerrokset (15)

dielektriset kerrokset (15)

dielektriset kerrokset (15)
timantti
timantin kaltainen hiili (17)

dielektriset kerrokset (15)
timantti
timantin kaltainen hiili (17)

Suluissa olevat numerot viittaavat timéan taulukon jéljessé oleviin huomautuksiin.
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TAULUKKO: - PINNOITUSTEKNIIKAT
1" Pinnoitusprosessi (1) 2.  Substraatti 3. Pinnoitetulos
B. Terminen hoyrystys-
fysikaalinen hdyrypinnoitus
(TE-PVD)
B.l. PVDtai "superseokset" seostetut silisidit —~
EB-PVD seostetut aluminidit (2)

keraamiset aineet (19) ja
vihin laajenevat lasit (14)

korroosionkestévi terds (7)

hiili-hiili-,
keraami- ja -
" metalli-
" "matriisikompo-
siitit"

volframikarbidi-
kovametalli (16)
piikarbidi (18)

molybdeeni ja
molybdeeniseokset

beryllium ja berylliumseokset

anturi-ikkunamateriaalit (9)

titaaniseokset (13)

MCrAIX (5)

muunnettu zirkoniumoksidi (12)
silisidit

aluminidit

niiden sekoitukset(4)

dielektriset kerrokset (15)

MCrAIX (5)

muunnettu zirkoniumoksidi (12)
niiden sekoitukset (4)

silisidit

karbidit

tulenkestdvit metallit

niiden sekoitukset(4)
dielektriset kerrokset (15)

boorinitridi
karbidit
volframi

niiden sekoitukset(4)
dielektriset kerrokset (15)

dielektriset kerrokset (15)-

dielektriset kerrokset (15)
boridit

beryllium

dielektriset kerrokset (15)

boridit
nitridit
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TAULUKKO - PINNOITUSTEKNIIKAT

2. Substraatti 3. Pinnoitetulos

1. Pinnoitusprosessi (1)

B.2. Ioniavusteinen resistiivinen dielektriset kerrokset (15)

Keraamiset aineet -

kuumennus PVD (ioni
pinnoitus)

(19ja  véhdn
laajenevat lasit

(14)

hiili-hiili-,
keraamiset ja metalli-
"matriisikomposiitit

volframikarbidi-
kovametalli (16),
piikarbidi

molybdeeni ja
molybdeeniseokset

beryllium ja R
berylliumseokset

anturi-ikkunamateriaalit (9)

timantin kaltainen hiili (17)

dielektriset kerrokset (15)

dielektriset kerrokset (15)

dielektriset kerrokset (15)

dielektriset kerrokset (15)

dielektriset kerrokset (15)
timantin kaltainen hiili (17)

B.3. "Laser"- PVD

Keraamiset aineet (19)ja vihin
laajenevat lasit (14)

hiili-hiili-, keraami- ja metalli-
"matriisikomposiitit”

volframikarbidi-
kovametalli (16),
piikarbidit

molybdeeni ja
molybdeeniseokset

beryilium ja berylliumseokset

anturi-ikkunamateriaalit (9)

silisidit
dielektriset kerrokset (15)
timantin kaltainen hiili (17)

dielektriset kerrokset (15)

dielektriset kerrokset (15)

dielektriset kerrokset (15)

dielektriset kerrokset (15)

dielektriset kerrokset (15)
timantin kaltainen hiili
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TAULUKKO - PINNOITUSTEKNIIKAT

1. Pinnoitusprosessi (1) 2.  Substraatti 3. Pinnoitetulos
B.4. Katodikaari- "superseokset” seostetut silisidit
Purkaus PVD seostetut aluminidit (2)
MCrAIX (5)
polymeerit (11) ja komposiitit, boridit
joilla on orgaaninen karbidit
matriisi nitridit
timantin kaltainen hiili (17)
C. Hiilletyslaatikko- karkaisu hiili-hiili-, silisidit
(Katso edelld kohta A. muun keraami- ja metalli- karbidit

kuin laatikko-karkaisun "matriisikompostitit” niiden sekoitukset (4)
. osalta) (10)
titaaniseokset (13) silisidit
aluminidit
- seostetut aluminidit (2)
tulenkestévit metallit ja niiden silisidit
seokset (8) oksidit
D.  Plasmaruiskutus "superseokset" MCrAIX (5)

alumiiniseokset (6)

tulenkest#vit metallit ja
seokset (8)

muunnettu zirkoniumoksidi (12)
niiden sekoitukset (4)

muovattava nikkeligrafiitti
muovattavat Ni-Cr-Al-pitoiset aineet
muovattavat Al-Si-polyesteri
seostetut aluminidit (2)

MCrAIX (5)
muunnettu zirkoniumoksidi (12)
silisidit niiden sekoitukset (4)

aluminidit
silisidit
karbidit
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TAULUKKO - PINNOITUSTEKNIIKAT
1. Pinnoitusprosessi (1) 2. Substraatti 3. Pinnoitetulos

D. (jatkoa) korroosionkestivit terakset (7) MCrAIX (5)

muunnettu zirkoniumoksidi

(12)
niiden sekoitukset (4)

titaaniseokset (13) karbidit
aluminidit
silisidit
seostetut aluminidit (2)
muovattava nikkeligrafiitti
muovattavat Ni-Cr-Al-pitoiset
aineet
muovattava Al-Si-polyesteri

E. Lietepinnoitus tulenkestdvit metallit ja seokset fuusatut silisidit

8) : fuusatut aluminidit paitsi
: lammitysvastus-elementit

hiili-hiili-, silisidit
keraami- ja metalli- karbidit
"matriisikompo- niiden sekoitukset (4)
siitit"

F. Sputterointi "superseokset” seostetut silisidit

seostetut aluminidit (2) ;
jalometallimuunnetut aluminidit
(3)

MCrAIX (5)

muunnettu zirkoniumoksidi (12)
platina

niiden sekoitukset (4)

keraamiset aineet ja silisidit

vihin laajenevat lasit (14) platina
niiden sekoitukset (4)
dielektriset kerrokset (15)

timantin kaltainen hiili (17)
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TAULUKKO - PINNOITUSTEKNIIKAT
L Pinnoitusprosessi (1) 2. Substraatti 3. Pinnoitetulos
F. (jatkoa) titaaniseokset (13) boridit
nitridit
oksidit
silisidit
aluminidit
seostetut aluminidit (2)
karbidit
hiili-hiili-, silisidit
keraami- ja metalli- karbidit

"matriisikompo-
siitit"

volframikarbidi-
kovametalli (16)
piikarbidi

molybdeeni ja molybdeeniseokset

beryllium ja beryiliumseokset

anturi-ikkunamateriaalit (9)

tulenkestdvat metallit ja seokset

®)

tulenkestdvit metallit
niiden sekoitukset (4)
dielektriset kerrokset (15)

boorinitridi

karbidit

volframi

niiden sekoitukset (4)
dielektriset kerrokset (15)

boorinitridi

dielektriset kerrokset (15)

boridit
dielektriset kerrokset (15)
berylium

dielektriset kerrokset (15)
timantin kaltainen hiili (17)

aluminidit
silisidit
oksidit
karbidit
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TAULUKKO - PINNOITUSTEKNIIKAT

1. Pinnoitusprosessi (1) 2. Substraatti 3. Pinnoitetulos

G. Ioni-istutus . . korkean limpétilan Kromi-, tantaali- tai
laakeriterdkset niobiumlis3aineet
titaaniseokset (13) Boridit

- Nitridit

beryllium ja Boridit
berylliumseokset
volframikarbidi- Karbidit
kovametalli (16) Nitridit
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10.

TAULUKKOON LITTYVAT HUOMAUTUKSET

Termi 'pinnoitusprosessi' sisiltid, paitsi alkuperiisen pinnoituksen, my®&s sen korjauksen tai
uusimisen.

Termi 'seostettu’ aluminidipinnoitus sisidltdd yksi- ja monivaiheiset pinnoitukset, joissa substraatti
pinnoitetaan ensin tai samanaikaisesti aluminidipinnoituksen kanssa muulla alkuaineella tai -aineilla
silloinkin, kun nilld alkuaineilla pinnoitetaan jotain muuta prosessia kéyttden. Se ei kuitenkaan sisilld
yksivaiheista hiiletyslaatikkokarkaisuprosessia, jota kdytetdén useampaan kertaan seostetun aluminidin
aikaansaamiseksi substraatin pinnalle.

Termi 'jalometallimuunnettu aluminidipinnoitus' sisiltd4 monivaiheiset pinnoitukset, joissa
jalometallia tai jalometalleja aikaansaadaan substraatm pinnalle jollakin muulla prosessilla ennen
aluminidipinnoitusta.

Termi 'niiden sekoitukset' sisiltdd suodatettuja aineita, lajiteltuja seoksia sekd lisd- ja
monikerrospinnoitteita ja niitd aikaansaadaan yhden tai useamman taulukossa mainitun prosessin
avulla.

'"McrAlX' tarkoittaa metalliseospinnoitetta, jossa M vastaa kobolttia, rautaa, nikkelid tai niiden
yhdistelmia ja X vastaa hafniumia, ytriumia, piité, tantaalia missi tahansa maarass4 tai muuta
tarkoituksellista lisdainetta yli 0,01 painoprosenttia erilaisissa suhteissa ja yhdistelmissi, paitsi:
a. CoCrAlY-pinnoitteet, jotka sisiltdvit vihemman kuin 22 painoprosenttia kromia, vdhemman
kuin 7 painoprosenttia alumiinia ja vahemmain kuin 2 painoprosenttia ytriumia;
b.  CoCrAlY-pinnoitteet, jotka sisiltdvit 22—24 painoprosenttia kromia
10-12 painoprosenttia alumiinia ja 0,5-0,7 painoprosenttia ytriumia;
c.  NiCrAlY-pinnoitteet, jotka sisiltivit 21-23 painoprosenttia kromia,
10-12 painoprosenttia alumiinia ja 0,9-1,1 painoprosenttia ytriumia.

Termi 'alumiiniseos' tarkoittaa metalliseoksia, joiden murtovetolujuus on 190 MPa tai enemmién
mitattuna 20 C (293 K) asteen lampétilassa.

Termi 'korroosionkestévi terés' tarkoittaa AISI (American Iron and Steal Institute)‘ 300- sarjaa tai
vastaavia kansallisia standarditeriksia.

"Tulenkestivit metallit ja seokset' sisiltidvit seuraavia metalleja ja niiden seoksia: niobium,
molybdeeni, volframi ja tantaali.

'Anturi-ikkunamateriaaleja’ ovat seuraavat: alumiinioksidi, pii, germanium, sinkkisulfidi,
sinkkiselenidi, galliumarsenidi, timantti, galliumfosfidi, safiiri ja seuraavat metallihalidit:
zirkoniumfluoridista ja hafniumfluoridista koostuvat anturi-ikkunamateriaalit, joiden ldpimitta ylittda
40 mm.

Kiinteiden turbiininsiipilevyjen yksivaiheinen hiiletyslaatikkokarkaisu"teknologia" ei ole
valvonnanalaista 2 ryhméssi. 4 '
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

TAULUKKOON LITTYVAT TEKNISET HUOMAUTUKSET

Seuraavat polymeerit: polyimidi, polyesteri, polysulfidi, polykarbonaatit ja polyuretaanit.

‘Muunnettu zirkoniumoksidi' tarkoittaa, etti siind on muiden metallien oksideja lisdaineena, kuten
kalsiumoksidi, magnesiumoksidi, ytriumoksidi, hafniumoksidi ja harvinaisten maametallien oksidit
jne. zirkoniin asti, joita kidytetddn stabiloimaan tiettyja Kiteisid faaseja ja faasikombinaatioita.
Lampderistyspinnoitukset, jotka on valmistettu zirkoniumoksidista, joka on muunnettu kalsiumoksidia
tai magnesiumoksidia sekoittamalla tai fuusaamalla, eivit ole valvonnanalaisia.

'Titaaniseokset' tarkoittaa vain ilmailu- tai avaruuskayttdon tarkoitettuja seoksia, joiden
murtovetolujuus on 900 MPa tai enemmin mitattuna 20 C (293 K) asteen lampéotilassa.

'Viihén laajenevat lasit' tarkoittaa laseja, joiden limp&laajenemiskerroin on I x 107 K tai vihemmin
mitattuna 20 C (293 K) asteen ldmpétilassa.

'Dielektriset kerrokset' ovat pinnoitteita, jotka rakentuvat eristysmateriaalien useista kerroksista, joissa
eri taitekertoimen omaavien materiaalién interferenssiominaisuuksia halutulla tavalla kdytetdan
heijastamaan, lihettimaén tai absorboimaan eri aallonpituuskaistoja. Dielektriset kerrokset tarkoittavat
enemmin kuin neljié dielektristd kerrosta tai dielektristd/metallikomposiittikerrosta.

"Volframikarbidikovametalli' ei sislld lastuamis- ja muovaustydkalumateriaaleja, joilla on seuraava
koostumus: volframikarbidi/(koboltti,nikkeli), titaanikarbidi/(koboltti, nikkeli), kromikarbidi/nikkeli-
kromi tai kromikarbidi/nikkeli.

"Teknologiaa", joka on erityisesti tarkoitettu pinnoittamaan timantin kaltaisella hiilelld seuraavia, €i
valvota:

magneettiset levyasemat ja magneettipait, polykarbonaattisilmalasit, kertakdyttStuotteiden valmistukseen
kiytettdvit laitteet, leipomovilineet, hanaventtiilit, kaiuttimien akustiset kalvot, moottorien osat autoihin,
terdtydkalut, lavistyspuristinmatriisit, kameroihin tai teleskooppeihin tarkoitetut korkealaatuiset linssit,
toimistoautomaatiolaitteet, mikrofonit tai ladkinnalliset laitteet. '

"Piikarbidi' ei sisilld terdtyokaluihin tai muototeriin kiytettavid aineita.

Tissi tarkoitetut 'keraamiset substraatit' eivit sisélld keraamisia aineita, joissa on vahintédn

5 painoprosenttia savea tai sementtid erillisind ainesosina tai yhdisteiné.
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TAULUKKOON LITTYVAT TEKNISET HUOMAUTUKSET

Taulukon 1 sarakkeessa mainitut prosessit mééritellddn seuraavasti:

Kemiallinen kaasufaasipinnoitus (CVD) on pinnoitus- tai pinnan muunnosprosessi, jossa metallia,
metalliseosta, "komposiittia", dielektristd ainetta tai keraamia depositioidaan kuumennetulle
substraatille. Kaasumaiset reagoivat aineet hajoavat tai yhdistyvit substraatin vilittomassi
ldheisyydessi, jonka seurauksena haluttu alkuaine, metalliseos tai yhdiste asettuu substraatille.
Hajoamisen tai kemiallisen reaktioprosessin tarvitsema energia saadaan substraatin lammdsti,
hohtopurkaus plasmasta tai "laser"séteilytyksestd.

Huom. 1: CVD sisiltds seuraavat prosessit: suunnatun kaasuvirtauksen ei-pakkauspinnoitus,
sykkivd CVD, sdddettavd ydintymislampohajoaminen (CNTD), plasma- tai plasma-
avusteinen CVD.

Huom.2: Pakkaus tarkoittaa jauheseokseen upotettua substraattia.

Huom. 3: Kaasumaiset, reagoivat aineet, joita kdytetdan ei-pakkausprosessissa tuotetaan
kdyttimilld samoja perusreaktioita ja parametreja, kuin pakkauspinnoitusprosessissakin,
paitsi ettd siind pinnoitettava substraatti ei ole kosketuksissa jauheseokseen.

-Terminen hoyrystys-fysikaalinen hdyrypinnoitus (TE-PVD = Thermal Evaporation-Physical Vapour

Deposition) on pinnoitusprosessi, joka suoritetaan tyhj6ssi paineen ollessa alle 0,1 Pa, jossa termistd
energiaa kiytetdsin hoyrystdmiin pinnoitusmateriaalia. Tdssd prosessissa hoyrystyneet ainesosat
kondensoituvat tai depositioituvat sopivasti asetetun substraatin pinnalle.

Kaasujen lisddminen tyhjokammioon pinnoitusprosessin aikana on tavallinen prosessin muunnos.

Toni- tai elektronisiteen tai plasman kidytto aktivoimaan tai avustamaan pinnoitusprosessia on myds
tavallinen tdmén tekniikan muunnos. Monitorien kiytté mahdollistamaan prosessin aikana optisten

ominaisuuksien tai pinnoitteen paksuuden mittauksen voi olla ndiden prosessien lisipiirre.

Eri TE-PVD prosessit ovat seuraavat:

i. Elektronisuihku-PVD -prosessissa kdytetddn elektronisuihkua kuumentamaan ja hdyrystdmain
pinnoitteen muodostavaa materiaalia. )
2. Ioniavusteinen resistiivinen-kuumennus-PVD -prosessissa kédytetddn resistiivisid

kuumennusléhteitd yhdessa iskeytyvén(-vien) ionisdte(id)en kanssa tuottamaan kontrolloidun ja
yhtendisen hoyrystyneiden pinnoiteaineksien vuon. -

3. "Laser"hoyrystys-(PVD) kayttdd joko pulssi- tai jatkuvan aallon laserséteitd hoyrystimain
pinnoituksen muodostavia materiaaleja;
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b.

4. - Katodikaaripinnoitus(-PVD) kdytti4 kuluvaa katodia, joka on pinnoitteen muodostavaa
materiaalia sekd kaaripurkausta, joka aikaansaadaan koskettamalla hetkellisesti sen pintaa
maaliipaisimella. Ohjaamalla kaarta erotetaan katodin pinnasta ionisoitua plasmaa. Anodina voi
olla joko kartio, joka on kiinnitetty katodin ldheisyyteen, eristeen tai kammion lapi. Substraatin
(jannite)biassointia kdytetdan nakymaittdmissi tapahtuvaan pinnoitukseen.

Huom: Tam4i madritelm3 ei koske satunnaista katodikaaripinnoitusta biassoimattomia
substraatteja kéytettdessi. :

5. Ioni-pinnoitus (-PVD) on TE-PVD -prosessin muunnos, jossa plasma- tai ionildhdetté kédytetdén
ionisoimaan pinnoitettavia aineksia ja negatiivinen biasjénnite johdetaan substraattiin
pinnoitusaineksien erottamiseksi plasmasta. Reagoivien aineksien kdyttiminen, kiinteiden
aineiden hdyrystiminen prosessikammiossa ja monitorien kiytté mahdollistamaan prosessin
aikaisen, pinnoitteen optisten ominaisuuksien ja paksuuden mittaamiseksi ovat tavallisia
prosessin muunnoksia.

Pakkasementointi on pinnan muunnos- tai pinnoitusprosessi, jossa substraatti upotetaan jauheseokseen

(pakkaan), joka koostuu: :

1. Depositioitavista metallijauheista (tavallisesti alumiinia, kromia, piit4 tai niiden yhdistelmid);
2. Aktivaattorista (tavallisesti halidisuola); ja .
3.  Reagoimattomasta aineesta, useimmiten alumiinioksidista.

Substraatti ja jauheseos asetetaan retorttiin, joka kuumennetaan 757 C (1030 K) — 1102 C (1375 K)
asteeseen riittaviksi ajaksi pinnoitteen aikaansaamiseksi.

Plasmaruiskutus on pinnoitusprosessi, jossa plasmaa tuottavaan ja.ohjaavaan sumuttimeen sydtetddn
pinnoitemateriaalia jauheena tai lankana, ne sulatetaan ja kiihdytetdan substraattia kohden.
Plasmaruiskutus on joko matalapaineessa tai suurinopeuksista plasmaruiskutusta.

Huom. |:  Matalapaineella tarkoitetaan alle ilmakehén painetta.
Huom. 2:  Suurinopeuksisella tarkoitetaan kaasun ldhtonopeutta suuttimesta, kun se ylittdd 750 m/s
laskettuna 20 C (293 K) asteen limpétilassa ja 0,1 MPa paineessa.

Lietepinnoitus on pinnan muunnos- tai pinnoitusprosessi, jossa orgaanisen aineen sitomaa metalli- tai
keraamijauhetta riippuu nesteessé ja sumuttamalla, kastamalla tai maalaamalla se aikaansaadaan
substraatille, jota seuraa ilmassa tai uunissa tapahtuva kuivaus sekd limpokasittely halutun pinnoitteen
aikaansaamiseksi. :
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f. Sputterointi on pinnoitusprosessi, joka perustuu "liikemairén siirto" -ilmi6on, jossa positiiviset ionit
kiihdytetddn sahkokentdssd kohti pinnoitemateriaalin pintaa. Iskeytyvien ionien kineettinen energia on
riittdvi irroittamaan atomeja sen pinnasta ja pinnoittamaan sopivasti asetettua substraattia.

Huom. 1:  Taulukko viittaa vain triodi-, magnetroni- tai reaktiiviseen sputterointiin, jota kiytetazin
lisadmadn pinnoitteen kiinnittymists ja depositionopeutta ja radiotaajuudella
voimistettuun sputterointiin, jota kdytetdsin mahdollistamaan ei-metallisten
pinnoitemateriaalien hdyrystimisen.

Huom.2: Matalaenergisii (alle 5 keV) ionisiteitd voidaan kayttaa aktivoimaan depositiota.

g. Ioni-istutus on pinnan muunnospinnoitusprosessi, jossa seostettava elementti ionisoidaan, kithdytetdin
potentiaaligradientin l4pi ja istutetaan substraatin pinnan tietylle alueelle. Tami sisdltdd prosessit,
Joissa ioni-istutus suoritetaan samanaikaisesti elektronisuihku-PVD:1l4 tai sputteroinnilla.
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RYHMA 3 - ELEKTRONIIKKA

3A

‘Jirjestelmiit, laitteet ja komponentit

Huom. 1: Sellaisten 34001 tai 34002 kohdassa kuvattujen laitteiden, kokoonpanagjen ja
komponenttien, 34001.a.3 - 34001.a.10 tai 34001.a.12 kohdassa kuvattuja
lukuun ottamatta, jotka on erityisesti suunniteltu, tai j joilla on samat
toiminnalliset ominaisuudet kuin jollain muulla laitteella, valvonnanalaisuus
mddrdytyy ndiden muiden laitteiden mukaan.

Huom. 2: 34001.a.3 - 34001.a.9 tai 34001.a.12 kohdassa kuvattujen integroitujen piirien,
Jjotka on ohjelmoitu ei-muutettavasti, tai jotka on suunniteltu erityistd toimintoa
varten, valvonnanalaisuus mddrdytyy niiden muiden laitteiden mukaan, joita’
varten ne on tarkoitettu.

Huom: Milloin valmistaja tai vientiluvan hakija ei pysty mddrittelemdidn
ndiden muiden laitteiden valvonnanalaisuutta, valvonnanalaisuus
mddrdytyy 34001.a.3 - 34001.a.9 tai 34001.a.12 kohdan mukaan.
Jos integroitu purt on piipohjainen 34001.a.3 kohdassa kuvattu
"mikrotietokonepiiri" tai mikro-ohjainpiiri, jonka operandin (tiedon)
sanan pituus on 8 bittid tai vihemmdan, infegroidun piirin
valvonnanalaisuus mddréytyy 34001.a.3 kohdan mukaan.

A.  3A001 Elektroniset laitteet ja komponentit

a. Seuraavat yleiskdyttdiset integroidut piirit:

Huom. 1:  (Valmiiden tai puolivalmiiden) piikiekkojen, joissa toiminto on mddritelty,
valvonnanalaisuus arvioidaan 34001.a kohdan parametrien mukaan.

Huom. 2:  Integroidut piirit sisdltavdt seuraavat tyypit:
"Monoliittiset integroidut piirit”;
“Integroidut hybridipiirit”;
"Integroidut monipalapiirit"”;
"Integroidut kalvopiirit", integroidut pii-safiiripiirit mukaan lukien;
"Optiset integroidut piirit".

1. Integroidut piirit, jotka on suunniteltu tai mitoitetts kestdmaén jompaa kumpaa seuraavxsta
a. Siteilyd kokonaisannoksena 5 x 103 Gy (Pii) tai enemman; tai
b. Siteilyd, jonka annosnopeus 5 x 106 Gy/s (Pii)/s tai enemmin;

2. "Mikroprosessoripiirit", "mikrotietokonepiirit", mikro-ohjainpiirit, integroidut mustipiirit,
jotka on valmistettu yhdistepuolijohteesta, analogia-digitaalimuuntimet,
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yhdistepuolijohteesta valmistetut integroidut muistipiirit, analogia-digitaali-
muuntimet, digitaali-analogiamuuntimet, sghkdoptiset tai "optiset integroidut piirit"
"signaalinkisittelyd" varten, kentilld ohjelmoitavat porttimatriisit, kentalla
ohjelmoitavat logiikkamatriisit, integroidut hermoverkkopiirit, sellaiset
asiakaskohtaiset integroidut piirit, joiden toiminta on tuntematon tai jotka on
tarkoitettu laitteisiin, joiden valvonnanalaisuus on tuntematon, tai nopea Fourier-
muunnos (FFT)-prosessorit, tai elektronisesti pyyhittévit ohjelmoitavat lukumuistit
(EEPROMSit) taikka staattiset luku-/kirjoitusmuistit (SRAMit), jotka on
a. Suunniteltu toimimaan yli 398 K (125°C) lampétiloissa;
b. suunniteltu toimimaan alle 218 K (-55°C) lampétiloissa; tai
c. Mitoitettu toimimaan koko ldmpétila-alueella 218 K (-55°C) — 398 K
(125°C);
Huom: 3A4001.a.2 kohta ei koske siviiliautoihin tai juniin tarkoitettuja
integroituja piirejd.
3. "Mikroprosessoripiirit", "mikrotietokonepiirit" ja mikro-ohjainpiirit, joilla on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

Huom: 34001.a.3 kohta sisdltid digitaaliset signaaliprosessorit, digitaaliset

matriisiprosessorit ja digitaaliset apuprosessorit.

a. "Yhteenlaskettu teoreettinen tehokkuus" ("CTP") on 260miljoonaa teoreettista
operaatiota sekunnissa (Mtops) tai enemmin ja aritmetiikkayksikon
hakuleveys 32 bittid tai enemmaén;

b. Valmistettu yhdistepuolijohteesta ja toimii kellotaajuudella, joka ylittdd
40 MHz; tai

c. Rinnakkaisen prosessorin ulkoista liitintd3 varten on useampia kuin yksi
tieto- tai kiskyviyli tai sarjaliikenneportti, joiden siirtonopeus ylittad
2,5 Mbyte/s;

4.  Integroidut muistipiirit, jotka on valmistettu yhdistepuolijohteista;
5. Seuraavat integroidut analogia-digitaalimuunnin- tai digitaali-
analogiamuunninpiirit: o
a. Analogia-digitaalimuuntimet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. Resoluutio 8 bittid tai enemmén mutta alle 12 bittié ja
kokonaismuunnosaika maksimiresoluutioon alle 10 ns;
2. Resoluutio 12 bitti4 ja muunnosaika maksimiresoluutioon alle 200 ns;
tat
3.  Resoluutio yli 12 bitti ja kokonaismuunnosaika maksimiresoluutioon
alle 2 mikrosekuntia;
b.  Digitaali-analogiamuuntimet, joiden resoluutio on 12 bittis tai enemmin ja
"asettumisaika" alle 10 ns;
6. Sahkooptiset tai "optiset integroidut piirit" "signaalinkdsittelyd" varten, joilla on
kaikki seuraavat: '
a. Yksi tai useampi sisdinen laserdiodi;
b. Yksi tai useampi sisdinen valoa ilmaiseva elementti; ja
c. Optisia aaltoputkia;
7. Kentilld ohjelmoitavat porttimatriisit, joilla on jokin seuraavista;

a. Ekvivalenttinen kiytettivissd oleva porttiluku yli 30000 (2 sisdédnmenoa
porttia kohti); tai
b.  Tyypillinen perusportin etenemisviive vihemmén kuin 0,4ns;
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8. Kentilld ohjelmoitavat logiikkamatriisit, joilla on jokin seuraavista:
a. Ekvivalenttinen kéytettévissé oleva porttiluku yli 30000 (2 sisddnmenoa
porttia kohti); tai
b. Kellotaajuus ylittdd 133 MHz;

9.  Integroidut hermoverkkopiirit;

10.  Asiakaskohtaiset integroidut piirit, joiden toiminta on tuntematon, tai jotka on
tarkoitettu laitteisiin, joiden valvonnanalaisuus on valmistajalle tuntematon ja
joilla on jokin seuraavista:

a. Liitospisteiden lukumaérd ylittaa 208;
b. Tyypillinen "perusportin etenemisvitve" on vihemmain kuin 0,35 ns; tai
c. Toimintataajuus ylittdd 3 GHz;

11.  Muut digitaaliset integroidut piirit kuin 3A001.a.3 - 3A001.a.10 tai 3A001.a.12
kohdassa kuvatut, jotka perustuvat yhdistepuolijohteisiin ja joilla on jokin
seuraavista:

a. Ekvivalenttinen porttiluku on enemman kuin 3 000 (2 sisdédnmenoa porttia
kohti); tai
b. Kellotaajuus ylittdd 1,2 GHz;

12.  Nopea-Fourier-muunnos -prosessorit (EFT), joilla on jokin seuraavista:

a. Nimellinen suoritusaika 1024 pisteen kompleksiselle FFT-muunnokselle on
vihemmain kuin 1 ms;

b. Nimellinen suoritusaika N:n pisteen, muun kuin 1024 pisteen,
kompleksiselle FFT-muunnokselle on vihemmin kuin N logy N/10240 ms,

jossa N on pisteiden lukuméiri; tai
c. Perhoslipimenoarvo on 5,12 MHz;

b. Mikroaalto- tai millimetriaaltolaitteet: :
1. Seuraavat elektroniset tyhjoputket ja katodit:
Huom: 34001.b.1 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi putkia, jotka on

suunniteltu tai mitoitettu toimimaan ITU:n (International Telecommunication
Union) allokoimilla kaistoilla taajuuksilla, jotka eivit ylitd 31 GHz.

a. Seuraavat kulkuaaltoputket pulssi- tai jatkuville aalloille:
1. Jotka toimivat korkeammilla taajuuksilla kuin 31 GHz;
2. Joiden hehkukatodien kidynnistysaika nimelliseen RF-tehoon
asti on vihemman kuin 3 sekuntia;
3. Kytketyt onteloputket tai niiden muunnokset, joiden

"hetkellinen kaistanleveys" on enemman kuin 7 % tai

‘huipputeho ylittds 2,5 kW;

4. Kierukkaputket tai niiden muunnokset, joilla on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

a. "Hetkellinen kaistanleveys" on puoli oktaavia tai
enemmin ja nimellisen keskiméaéraisen lahtotehon
(kilowatteina) ja maksimitoimintataajuuden
(gigahertseini) tulo on enemmén kuin 0,5;

b. "Hetkellinen kaistanleveys" on alle puoli oktaavia ja
nimellisen keskimiiréisen ldhtStehon (kilowatteina) ja
maksmxtoxmmtataajuuden (gigahertseind) tulo on
enemman kuin 1; tai

c. Ovat "avaruuskelp0151a";

b. Ristikenttdvahvistinputket, joiden vahvistus on enemmén kuin 17 dB,
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c. Elektroniputkien kylldstetyt katodit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. Kiynnistysaika nimelliseen emissioon asti on vihemman kuin 3 sekuntia; tai
2. Tuottavat nimellisissd olosuhteissa jatkuvan emissiovirran tiheyden, joka

ylittdd 5 A/cm2;

Integroidut mikroaaltopiirit tai moduulit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a. ne sisdltdvit monoliittisid integroituja piirejd, ja

b. niiden toimintataajuus ylittdd 3 GHz;

Huom: 34001.b.2 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi piirid tai moduleita, jotka on
suunniteltu tai mitoitettu toimimaan ITU:n (International
Telecommunication Union) allokoimilla kaistoilla taajuuksilla, jotka eivat
ylitd 31 GHz.

Mikroaaltotransistorit, jotka on mitoitettu toimimaan yli 31 GHz:n taajuuksilla;

Seuraavat puolijohde-mikroaaltovahvistimet:

a. Jotka toimivat yli 10,5 GHz:n taajuuksilla ja joiden hetkellinen kaistanleveys on
yli puoli oktaavia; tai

b. Jotka toimivat yli 31 GHz:n taajuuksﬂla

Elektronisesti tai magneettisesti viritettavit kaistanpaasto- tai kaistanestosuotimet,
joissa on enemmin kuin 5 viritettdvia resonaattoria, jotka voidaan virittdd
vihemmassi kuin 10 mikrosekunnissa taajuuskaistalle, jonka fi 5 /finijy on 1,5:1, ja

Joxden.
a. Piistokaistan leveys on enemmin kuin 0,5 % keskitaajuudesta; tai
b. Estokaistan leveys on vahemmin kuin 0,5 %-keskitaajuudesta;

Mikroaaltokokoonpanot, jotka pystyvit toimimaan yli 31 GHz:n taajuuksilla;

Sekoittajat ja muuntimet, jotka on suunniteltu ulottamaan 3A002.c, 3A002.¢ tai
3A002.f kohdassa midriteltyjen laitteiden taajuusalueen kohdissa mainittujen rajojen
ulkopuolelle;

Mikroaaltotehovalivistimet, jotka sisiltivit 3A001.b kohdassa madriteltyjd putkia ja
joilla on kaikki seuraavat:

a. Toimintataajuudet ovat yli 3 GHz;

b. Keskimiiridinen ulostulotehon tiheys on 80 W/kg; ja

c.  Tilavuus on vihemmin kuin 400 cm3;

Huom: 3A4001.b.8 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi laitteita, jotka on suunniteltu
tai mitoitettu toimimaan ITU:n allokoimalla kaistalla.

Seuraavat akustiset aaltolaitteet ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit:

1.

Pinta-akustiset aaltolaitteet ja matalatila-akustiset laitteet (eli
"signaalinkisittely"laitteet, jotka kdyttdvit hyvikseen materiaalien elastisten aaltojen
kulkua), joilla on jokin seuraavista:
a. Kantoaallon taajuus ylittad 2,5 GHz;
b. Kantoaallon taajuus ylittdd 1 GHz, mutta ei 2,5 GHz ja jolla on jokin seuraavista:
1. Taajuuden sivukeilan vaimennus ylittdd 55 dB;
2. Maksimiviiveen ja kaistanleveyden tulo (aika mikrosekunteina ja
kaistanleveys megahertseind) on enemman kuin 100,
Kaistanleveys suurempi kuin 250 MHz; tai
4.  Dispersiivinen viive on enemman kuin 10 mikrosekuntia; tai

(V8 )
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c. Kantoaallon taajuus | GHz tai vihemmin ja jokin seuraavista:
1. Maksimiviiveen ja kaistanleveyden tulo (aika mikrosekunteina ja
- kaistanleveys megahertseini) on enemmién kuin 100
2. Dispersiivinen viive on enemman kuin 10 mikrosekuntia; tai
3 Taajuuden sivukeilan vaimennus ylittdd 55 dB ja kaistanleveys suurempi
kuin 50 MHz;

Kappaleakustiset (tila-akustiset) laitteet (eli "signaalinkasittely"laittet, jotka kayttavit
hyvikseen elastisia aaltoja), jotka sallivat signaalien suoran prosessoinnin yli 1 GHz:n
taajuuksilla;

Akusto-optiset "signaalinkasittely"laitteet, jotka kdyttavat hyvikseen déniaaltojen
(kappale- tai pinta-aaltojen) ja valoaaltojen vuorovaikutusta, ja jotka sallivat
signaalien tai kuvien suoran ksittelyn, mukaan lukien spektrianalyysi, korrelaatio tai
konvoluutio;

Elektroniset laitteet tai piirit, jotka siséltévét "suprajohtavista" materiaaleista valmistettuja{
komponentteja, ja jotka on erityisesti suunniteltu toimimaan ainakin yhden "suprajohtavan”
ainesosansa "kriittisen limpétilan" alapuolella, ja joilla on jokin selraavista: ’

1.

Sihkdmagneettista vahvistusta: -

a. 31 GHz:n taajuudella tai sen alapuolisilla taajuuksilla ja kohinakerroin vihemmén
kuin 0,5 dB; tai

b. 31 GHz ylittavilla taajuuksilla;

Virtakytkenti digitaalipiireissa, joissa kdytetdén "suprajohtavia” portteja, joiden

porttikohtaisen viiveen (sekunteina) ja porttikohtaisen tehohdvidn (watteina) tulo on

vihemman kuin 10-14 J; tai

Taajuuden valinta kaikilla taajuuksilla kdyttden resonanssipiirejd, joiden Q-arvo ylittaa

10 000;

Seuraavat suurenergialaitteet:

1.

Seuraavat paristot ja valosihkoiset paneelit:
Huom: 34001.e.1 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi paristoja, joiden tilavuus

on 27 cm3 tai vihemmdn (esim. standardoidut C-parit tai
R14-paristor).

a. Ensioparit tai -paristot, joiden 'energiatiheys' ylittaa 480 Wh/kg ja jotka on
mitoitettu toimimaan limpétila-alueella alle 243 K (-30 C) ja yli 343 K (70 C)
astetta;

b. Uudelleenladattavat parit ja paristot, joiden 'energiatiheys' ylittdd 150 Wh/kg 75:n
lataus- ja purkamiskerran jilkeen, kun purkausvirta on C/5 tuntia (Con
nimelliskapasiteetti ampeeritunteina) ja ne toimivat limpotila-alueella alle 253 K

(20 C) jayli 333 K (60 C) astetta;

Tekn. huom:

'Energiatiheys’ saadaan kertomalla keskimddrdinen teho watteina (keskimddrdinen

Jjénnite voltteina kertaa keskimdidrdinen virta ampeereina) agjalla (tunteina), joka

kuluu purkautumiseen 75 %:iin avoimen piirin jdnnitteestd, jaettuna parin (tai

pariston) kokonaismassalla kiloina.

c. "Avaruuskelpoiset" ja siteilyi kestavit valosihkoiset paneelit, joiden
ominaisteho ylittda 160 W/m? 301 K (28 C) asteen toimintalampdtilassa ja
volframivalaistuksessa, joka on 1 kW/m? 2 800 K (2 527 C) asteessa;
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2. Seuraavat suurenergiset varauskondensaattorit:

Huom: KATSO MYOS 3A201.a KOHTA

a. Kondensaattorit, joiden toistotiheys on alle 10 Hz (kertatoimiset kondensaattorit)
ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Nimellisjinnite 5 kV tai enemman;
2. Energiatiheys 250 J/kg tai enemman; ja
3. Kokonaisenergia 25 kJ tai enemmin;

b. Kondensaattorit, joiden toistotiheys on 10 Hz tai enemmin (toistuvatoimiset
kondensaattorit) ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Nimellisjdnnite on 5 kV tai enemmin;
2. Energiatiheys on 50 J/kg tai enemman;
3. Kokonaisenergia on 100 J tai enemmin; ja
4. Lataus-purkuikd on 10 000 tai enemmin;

3. "Suprajohtavat" sihkomagneetit tai solenoidit, jotka on erityisesti suunniteltu tiysin
ladattaviksi tai purettaviksi alle 1 sekunnissa ja joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:

Huom: KATSO MYOS 3A201.b KOHTA
Huom: 34001.e.3 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "suprajohtavia”
sdhkomagneetteja-tai solenoideja, jotka on erityisesti suunniteltu
magneettiresonanssikuvausta (MRI) varten lddketieteellisiin
. laitteisiin. : :
a. Purkauksen aikana luovutettu maksimienergia on enemmain kuin 10 kJ
ensimmadisen sekunnin aikana;
b.  Virtakddmien sisdldpimitta on yli 250 mm; ja
¢. Magneettisen induktion nimellisarvo on enemman kuin 8 T tai
"kokonaisvirrantiheys" kdamissé on yli 300 A/mm?2;
f. Pyorivésyotteiset akselin absoluuttisen asennon kooderit, joilla on jokin seuraavista

ominaisuuksista:

1.
2.

Resoluutio on parempi kuin 1 osa 265000:sta (18 bitin resoluutio) koko alueella; tai
Tarkkuus on parempi kuin + 2,5 kaarisekuntia;

3A002 Yleiskdyttdiset elektroniset laitteet:

a. Seuraavat nauhoituslaitteet ja niitd varten erityisesti suunnitellut testinauhat:

1.

Analogiset instrumentointinauhurit, mukaan lukien ne, jotka mahdollistavat myos

digitaalisten signaalien tallentamisen (esim. kdyttdmilld suuritiheyksisen digitaalisen

tallennuksen (HDDR) mahdollistavaa moduulia), joilla on jokin seuraavista '

ominaisuuksista:

a. Kaistanleveys ylittad 4 MHz kullakin elektronisella kanavalla tai nauhan raidalla;

b. Kaistanleveys ylittdd 2 MHz kullakin elektronisella kanavalla tai nauhan raidalla
Jaraitojen madra ylittaa 42; tai

c.  Soveltuvan IRIG:n (International Range Instrumentation Group) tai EIA:n
(Electronic Industries Association) suosituksen mukaisesti mitattu
aika(taso)siirtymivirhe on alle + 0,1 mikrosekuntia; ’

Huom: Analogisia nauhureita, jotka on erityisesti suunniteltu

siviilivideotarkoituksiin ei katsota instrumentointinauhureiksi.
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2. Digitaaliset videonauhurit, joiden digitaaliliitinndn maksimisiirtonopeus ylittda

360 Mbit/s;

Huom: 3A4002.a.2 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi digitaalisia videonauhureita,
Jjotka on erityisesti suunniteltu televisionauhoituksiin kdyttden sellaista
signaalimuotoa, johon saattaa sisdltyd ITU:n (International
Telecommunication Unit), IEC:n International Technical Commission),
SMPTE:n (Society of Motion Picture and Television Engineers), EBU:n
(European Broadcasting Unit) tai IEEE:n (Institute of Electrical and
Electronic Engineers) standardien tai suositusten mukainen tiivistetty
signaalimuoto siviilitelevisiosovelluksissa.

3. Viistopyyhkiisytekniikkaa tai kiintedp#a-tekniikkaa kayttavit digitaaliset
instrumentointinauhurit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. Digitaaliliitinndn maksimisiirtonopeus yhttaa 175 Mbit/s; tai

b. Ovat "avaruuskelpoisia”;

Huom:  34002.a.3 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi analogisia nauhureita, jotka
on varustettu HDDR-konversioelektroniikalla ja jotka on tarkoitettu vain
digitaalisen tiedon nauhoittamiseen.

4.  Laitteet, joiden digitaalisen liitdnndn maksimisiirtonopeus ylittdd 175 Mbit/s ja jotka
on suunniteltu muuntamaan digitaaliset videonauhurit instrumentointinauhureina
kiytettaviksi;

5.  Aaltomuodon digitointilaitteet ja transienttitallentimet, joilla on seuraavat
ominaisuudet: _
a. Digitointinopeus on 200 miljoonaa nédytteenottoa sekunnissa tai enemmaén ja

resoluutio 10 bittia tai enemman; ja

b. Jatkuva kisittelykyky 2 Gbit/s tai enemmin;
Tekn. huont:
Laitteille, joissa on rinnakkaisvayldarkkitehtuuri jatkuva kdsittelykyky on suuirin
sanansiirtonopeus kerrottuna sanan bittien lukumddralla.
34002.a.5 kohdassa jatkuva késittelykyky tarkoittaa suurinta tiedonsiirtonopeutta,
Jjonka laite voi tulostaa massamuistiin tietoa menettdmdttd samalla kun se ylldpitdd
néytteenottonopeutta ja analogia-digitaalimuunnosta.)

b. Elektroniset "taajuussyntesoija"kokoonpanot, joiden "taajuuden vaihtoaika" yhdeltd valitulta
taajuudelta toiselle on vihemmin kuin 1 ms;

c. Seuraavat "signaalianalysaattorit":
1. "Signaalianalysaattorit", jotka kykenevit analysoimaan yli 31 GHz:n taajuuksia;
2. "Dynaamiset signaalianalysaattorit”, joiden "tosiaikainen taajuuskaista” ylittaa
25,6 kHz;
Huom: 34002.c.2 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi niitd "dynaamisia

signaalianalysaattoreita, jotka kéyttivit vain 'vakiosuhteisia
kaistasuotimia’ (kutsutaan myos oktaavi- tai osaoktaavisuotimiksi).

d.  Taajuussyntesoivat signaaligeneraattorit, joiden tuottamien ldhtStaajuuksien tarkkuus ja
" lyhyen tai pitkin aikavilin stabiilius on sisdisen perustaajuuden ohjaama, siitd johdettu tai
sen midraami, ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. Syntesoitu maksimitaajuus ylittid 31 GHz;
2. "Taajuuden vaihtoaika" yhdeltd valitulta taajuudelta toiselle on vihemman kuin 1 ms;
tai
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3A101

3A201
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3. Yksisivukaistan (SSB) vaihekohina on parempi kuin - (126 + 20 logyoF -
20 logyof) dBc/Hz, jossa F on toimintataajuuden poikkeama hertseini ja f on

toimintataajuus megahertsein;
Huom: 3A4002.d kohta ei aseta valvonnanalaiseksi laitteita, joissa ldhtotaajuus
aikaansaadaan joko laskemalla yhteen tai véihentdamdlld toisistaan kahden
tai useamman kideoskillaattorin taajuuksia ja kertomalla siten saatu tulos.

Verkkoanalysaattorit, joiden maksimitoimintataajuus ylittdd 40 GHz;

Mikroaaltotestivastaanottimet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Maksimitoimintataajuus ylittdd 40 GHz; ja
2. Nekykenevit mittaamaan samanaikaisesti sekd amplitudia ettéd vaihetta;

Atomitaajuusstandardit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Pitkédn aikavilin (vanhenemis-) stabiilius on vihemmin (parempi) kuin 1 x 10-11
kuukaudessa; tai
2. Neovat "avaruuskelpoisia".
Huom: 34002.g.1 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi ei-"avaruuskelpoisia”
rubidiumstandardeja. -

Seuraavat, muut kuin 3A001 kohdassa madritellyt elektroniset laitteet, laitteet ja komponentit:

a.

"Ohjuksissa" kdyttokelpoiset analogia-digitaalimuuntimet, jotka on suunniteltu vastaamaan
sotilasspesifikaatioiden kovaan kdyttd6n tarkoitettujen laitteiden vaatimuksia;

Kiihdyttimet, joilla pystytddn lahettimaan sdhkomagneettista siteilys, joka tuotetaan

2 MeV:n energiaan tai sen yli kiihdytettyjen elektronien jarrutussiteilyn (bremsstrahlung)

avulla, sekd néitd kiihdyttimia siséltdvit jarjestelmat.

Huom: 34101.b kohdassa ei mdidritelld laitteita, jotka on erityisesti suunniteltu
lddketieteellisiin tarkoituksiin.

Seuraavat muut kuin 3A001 kohdassa madritellyt elektroniset komponentit:

a.

Kondensaattorit, joilla on joko 1. tai 2. kohdassa luetellut ominaisuudet:

1. a  Nimellisj#nnite suurempi kuin 1,4 kV
b. Energian varastointikyky suurempi kuin 10 J
c. Kapasitanssi suurempi kuin 0,5 pF ja
d. Sarjainduktanssi vihemmin kuin 50 nH; tai
2. a. Nimellisjénnite suurempi kuin 750 V
b. Kapasitanssi suurempi kuin 0,25 pF ja

c.  Sarjainduktanssi vihemman kuin 10 nH;
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b.

"Suprajohtavat" solenoidisahkdmagneetit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

Pystyvit muodostamaan yli 2 T:n magneettikenttii;

Pituuden suhde sisdhalkaisijaan on suurempi kuin 2;

Sisdhalkaisija yli 300 mm; ja

Magneettikenttd poikkeaa vihemmin kuin 1 % tasaisesta kentéstd sisitilavuuden

keskeisen puoliskon (50 %) alueella; )

Huom: 3A4201.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi magneetteja, jotka on erityisesti
suunniteltu lddketieteellisten ydinmagneettiseen resonanssiin (NMR)
perustuvien kuvanmuodostusjdrjestelmien ‘osiksi'. Sana ‘osiksi' ei vélttametta
tarkoita saman toimituksen fyysistd osaa; erilliset toimitukset ovat sallittuja eri
lihteistd, mikdli nithin liittyvissd vientiasiakirjoissa selvdsti mainitaan, ettd
toimitukset ldhetetddn kuvanmuodostusjdrjestelmdn 'osiksi’.

AW

Seuraavat vildhtdvit rontgensalamageneraattorit tai pulssitoimiset elektronikiihdyttimet,

joilla on joko a. tai b. kohdassa [uetellut ominaisuudet:

1. a. Kiihdyttimen huippuelektronienergia on 500 keV tai suurempi,

mutta pienempi kuin 25 MeV; ja
b. 'Hyvyysluku' (K) on 0,25 tai suurempi; tai
2. a. Kiihdyttimen huippuelektronienergia on 25 MeV tai suurempi; ja
b. Huipputeho on suurempi kuin 50 MW -

Huom: 3A4201.c kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kiihdyttimic'i Jjotka ovat muuhun kuin
elektronisuihku- tai rontgensdteilytykseen (esimerkiksi elektronimikroskopiaan)
suunniteltujen laitteiden komponentteja eikd niitd, jotka on suumniteltu
lddketieteellisid laitteita varten:

Tekn. huom:

1. ‘Hyvyysluku' K on mddritelty seuraavasti:

K=17x10°V%Q

V on huippuelektronienergia miljoonina elektronivoltteina.

Jos elektronipulssin kesto on pienempi tai yhtd suuri kuin 1 mikvosekunti, Q on
kiihdytetty kokonaisvaraus coulombeina. Jos elektronipulssin kesto on suurempi kuin

1 mikrosekunti, Q on 1 mikrosekunnissa kiihdytetty maksimischkovaraus.

Q on yhtd kuin elektronivirran i integraali ajan t suhteen (Q=idt, jossa i on scteen virta
ampeereina ja t aika sekunneissa. :

2. 'Huipputeho' = (huippujénnite voltteina) x (sdteen huippuvirta ampeereina).

3. Mikroaaltokiihdytysonteloihin perustuvissa koneissa pulssin kesto on pienempi kahdesta
seuraavasta: 1 ps tai yhden mikroaaltomodulaattorin pulssin tuottaman tiivistetyn
pulssipaketin kesto.

4. Mikroaaltokiihdytysonteloihin perustuvissa koneissa sciteen huippuvirta on tiivistetyn

pulssipaketin keskimddrdinen virta sen keston aikana.
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3A225

3A226

3A227

3A228

Muut kuin 0B001.c.13 kohdassa madriteliyt tanuusmuuntlmet tai generaattorit, joilla on
kaikki seuraavat ominaisuudet:

a Monivaiheulostulo kykenee antamaan 40 W tai suuremman tehon;
b Kykenee toimimaan 600 - 2 000 Hz:n taajuusalueella;

c. Harmoninen kokonaissér$ on parempi (pienempi) kuin10 %; ja

d Taajuuden s#itd on parempi (pienempi) kuin 0,1 %.

Tekn. huom:
34225 kohdan taajusmuuntimia kutsutaan myos konverttereiksi tai inverttereiksi.

Muut kuin 0B001.j.6 kohdassa mainitut tasavirtasuurteholéhteet, joilla on molemmat
seuraavat ominaisuudet:

a. Ne kykenevit kykeneviit 8 tunnin jakson aikana jatkuvasti tuottamaan 100 V:n tai
korkeamman jannitteen 500 A:n tai suuremmalla virralla; ja
b. Niiden jannitteen tai virran stabiilius on parempi kuin 0,1 % 8 tunnin jakson aikana.

Muut kuin 0B001 j.5 kohdassa méiéritellyt tasawrtakorkeajanmtelahteet JOllla on molemmat

seuraavat ominaisuudet:

a. Ne kykenevit 8 tunnin jakson aikana jatkuva's’ti tuottamaan 20 kV tai korkeamman
jannitteen 1 A:n tai suuremmalla virralla; ja

b. Niiden jannitteen tai virran stabiilius on parempi kuin 0,1 % 8 tunnin jakson aikana

Seuraavat kytkinlaitteet:

a. Kylmikatodiputket, olivatpa ne sitten kaasutdytteisid tai ei, jotka toimivat
kipindvilin tavoin ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Ne sisiltdvit kolme tai useampia elektrodeja;
2. Huippuanodijidnnitteen nimellisarvo on 2,5 kV tai enemmin;
3. Huippuanodivirran nimellisarvo on 100 A tai enemmain; ja
4. Anodin viiveaika on 10 ps tai lyhyempi;
Huom: 34228 kohtaan sisdltyviit kaasukryptonputket ja tyhjosprytronputket.
b. Liipaistavat kipingviilit, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
1. Anodiviiveaika on 15 ps tai lyhyempi; ja
2. huippuvirran nimellisarvo 500 A tai enemmaén;
c. Nopeatoimiset l\ytkmmodullt tai -kokoonpanot, joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:
1. Huippuanodijénnitteen mmelllsarvo on suurempi kuin 2 kV;
2. Huippuanodivirran nimellisarvo on 500 A tai enemmén; ja

3. Kytkentdaika on 1 us tai vdhemman.
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3A229

3A230

3A231

3A232

Seuraavat laukaisulaitteet ja vastaavat suurvirtapulssigeneraattorit:
Huom: KATSO MYOS ASETARVIKELUETTELO.

a. Rijahtivien sytyttimien laukaisulaitteet, jotka on suunniteltu laukaisemaan 3A232
kohdassa madriteltyjd valvonnanalaisia monipistesytyttimid,

b. Moduulirakenteiset sahkdpulssigeneraattorit, joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:
1. Ne on suunniteltu liikkuviksi tai vaativissa olosuhteissa kaytettaviksi;
2. Ne on koteloitu pélytiiviisti;
3. Pystyvit luovuttamaan energiansa alle 15 ps:ssa;
4. Laht6virta on suurempi kuin 100 A;
5. "Nousuaika' on lyhyempi kuin 10 ps alle 40 ohmin kuormituksella.
6. Mikéin ulottuvuus ei ole suurempi kuin 254 mm,;
7. Paino on alle 25 kg; ja
8. Ne on midritelty kiytettdviksi laajalla limpétila-alueella
(223 K (-50 C)-373 K (100 C) astetta) tai sopiviksi "avaruussovelluksiin".
Huom: 3A4229.b kohtaan sisciltyvdit ksenonsalamavalon kdyttolaitteet.
Tekn. huom: ~

34229.b.5 kohdassa 'nousuaika' on aikavdli, jonka kuluessa virran amplitudi kasvaa
10 prosentista 90 prosenttiin, kun kuorma on resistiivinen. ‘

Erittdin nopeat pulssigeneraattorit, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:

a. Lihtsjannite on yli 6 V alle 55 ohmin resistiiviselld kuormalla; ja

b. 'Pulssin nousuaika' on lyhyempi kuin 500 ps.

Tekn. huom:

34230 kohdassa’ pulssin nousuaika' mdécritellddn ajaksi, jonka kuluessa jdnnite nousee
10 prosentista 90 prosenttiin jdnnitteen amplitudista.

Neutronigeneraattorijarjestelmat, mukaan lukien putket, joilla on molemmat seuraavat
ominaisuudet:

a. Ne on suunniteltu toimimaan ilman ulkoista tyhjojarjestelmas; ja
b. Hyviksikiyttavat sihkdstaattista kiihdytysté tritium-deuteriumydinreaktion
synnyttamiseen. .

Seuraavat sytyttimet ja mohipistesytytinjéirjestelméit:
Huom: KATSO MYOS ASETARVIKELUETTELO.

a. Seuraavat sihkdisesti ohjattavat rdjihtavit sytyttimet:
1. Réjihtiva siltajohdin (EB);
2. Rijahtdvi siltajohdinlanka (EBW);
3. Iskulaukaisin;
4. Rijahtavit kalvosytyttimet (EFT);

b. Jirjestelyt, joita kdyttden voidaan yhdelld tai usealla sytyttimelld sytyttda

rdjahdyspinta yli 5 000 mm?Z:n alalla yhdells laukaisusignaalilla ldhes
samanaikaisesti, sytytyksen ajoitus levida koko pinta-alalle vahemmissd kuin
2,5 ps:ssa.
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3A232

3A233

3B

3B001

Jjatkuu

Huom: Tédmd kohta ei aseta valvonnanalaiseksi sytyttimid, joissa kéytetddin vain
ensiordjdhteitd, esimerkiksi lyijyatsidia.
Tekn. huom:
34232 kohdassa kaikki kyseiset sytyttimet kayttiviit pientd sdhkojohdinta (siltavastusta,
siltavastuslankaa tai kalvoa), joka kaasuuntuu rdjdhdysmdisesti, kun nopea, voimakas
schkdinen pulssi kulkee sen ldpi. Muissa kuin iskulaukaisin-tyypeissd rdjéhtiva johdin
kdynnistad kemiallisen rdjdhdyksen siihen yhteydessd olevassa voimakkaassa rdjihteessd,
esim. PETN:ssd (pentaerytritoltetranitraatissa). Iskulaukaisimissa sahkéjohtimen
kaasuuntuminen tyéntdd piikin tai iskurin sytyttimen vilin yli ja iskurin t6rmdys
rdjdhteeseen kdynnistdd kemiallisen sytytyksen. Joissakin malleissa iskurin kéyttovoimana
on magneettinen voima. Termid rdjdhtavd kalvo voidaan kéyttdid joko EB- tai
iskurityyppisistd sytyttimista.

Seuraavat, muut kuin 0B002.g kohdassa miritellyt massaspektrometrit, jotka kykenevit
mittaamaan atomipainoltaan 230 tai raskaampia ioneja, ja joiden resoluutio on parempi kuin
2 osaa 230:std ja niiden ionilihteet:

a. Induktiivisesti kytketyt plasmamassaspektron;etrit (ICP/MS = Inductively Coupled
Plasma Mass Spectrometers); ~

b. Hehkupurkadsmassaspektrometrit (GDMS = Glow Discharge Mass Spectrometers);

c. Termisti ionisaatiota kdyttdvit massaspektrometrit (TIMS = Thermal Ionization
Mass Spectrometers);

d. Elektronipommitusmassaspektrometrit, joiden lihdekammio on tehty, vuorattu tai
péillystetty UF g-kestavilld materiaaleilla;

. e Molekyylisuihkumassaspektrometrit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Lihdekammio on valmistettu, vuorattu tai paillystetty ruostumattomalla
terdkselld tai molybdeenilld ja varustettu kylmiloukulla, joka kykenee
Jadhtymdan 193 K (-80 C) asteeseen tai sen alle; tai

2. Lihdekammio on valmistettu, vuorattu tai p4illystetty UF g-kestavilld

materiaaleilla;
f. Massaspektrometrit, jotka on varustettu aktinideja tai aktinidifluorideja varten
kdytettdviksi suunnitellulla mikrofluorausionilahteells.

Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet

Seuraavat puolijohdekomponenttien tai -materiaalien valmistuslaitteet ja niit4 varten
erityisesti suunnitellut osat ja komponentit:

a. Seuraavat "ohjelmallisesti ohjatut" epitaksikasvatusta varten suunnitellut laitteet:
1. Laitteet, jotka kykenevit tuottamaan 75 mm:n tai pidemmalla matkalla
kerroksia, joiden kerrospaksuuden vaihtelu on alle £ 2,5 %;
2. Reaktorit, jotka suorittavat metalliorgaanista kemiallista

kaasufaasipinnoitusta (MOCVD) ja jotka on erityisesti suunniteltu
yhdistepuolijohdekiteiden kasvatukseen kiyttien kohtien 3C003 tai 3C004
mukaan valvonnanalaisten materiaalién vilistd kemiallista reaktiota;

3. Molekyylisuihku-epitaksikasvatuslaitteet, jotka kéyttavit kaasu- tai kiinteita
lahteitd;
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"Ohjelmallisesti ohjatut laitteet", jotka on suunniteltu ioni-istutusta varten ja joilla

on jokin seuraavista:

1. Siteen energia (kiihdytysjédnnite) ylittdd 1 MeV;

2. Ne on erityisesti suunniteltu ja optimoitu toimimaan pienemmilld kuin
2 keV:n siteen energialla (kithdytysjannitteelld);

3. Mahdollistavat kuvion suoran istutuksen; tai

4. Kykenevit suorittamaan korkeaenergisti happi-istutusta kuumennettuun
puolijohdesubstraattiin;

Seuraavat "ohjelmallisesti ohjatut" anisotrooppiset plasmakuivasydvytyslaitteet:

1. Laitteet, joissa on kasetista-kasettiin toiminta ja sydttkammiot ja joissa on

jokin seuraavista:
a. Magneettinen rajoitus; tai
b. Elektroni- syklotromresonan551 (ECR);

2. Laittet, jotka on erityisesti suunniteltu 3B001.e kohdan mukaan
valvonnanalaisia laitteita varten ja joissa on jokin seuraavista:
a. Magneettinen rajoitus; tai
b. Elektroni- svklotromresonanssn (ECR);

Seuraavat "ohjelmallisesti ohjatut" plasma-€VD -laitteet:

1. Laitteet, joissa on kasetista-kasettiin tmmmta;a systtkammiot ja joissa on
jokin seuraavista:
a. Magneettinen rajoitus; tai
b. Elektroni- syl\lotromresonansm (ECR);

2. Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu 3B001.e kohdan mukaan
valvonnanalaisia laitteita varten ja joissa on jokin seuraavista:
a. Magneettinen rajaus; tai
b. Elektroni- syklotromresonanssn (ECR),

"Ohjelmallisesti ohjatut" automaattisyéttdiset monikammioiset puolijohdekiekkojen

kisittelyjdrjestelmit, joilla on kaikki seuraavat:

1. Menetelmit kiekkojen sydttdd ja ulosottoa varten ja joihin voidaan liittda
enemmin kuin kaksi puolijohdeprosessilaitetta; ja

2. Suunniteltu muodostamaan tyhjossd toimiva integroitu jarjestelma useiden
kiekkojen perikkiistd prosessointia varten.

Huom: 3B001.e kohta ei aseta valvonnanalaiseksi automaattisia kiekkojen

robottikdsittelijéitd, joita ei ole suunniteltu toimimaan tyhjossa.

Seuraavat "ohjelmallisesti ohjatut" litografialaitteet:

1. Askeltavat kohdistus- ja valotuslaitteet (suora kohdistus kiekkoon) tai
kohdistus- ja pyyhkdisy- (skanneri) laitteet kiekkojen prosessointia varten,
jotka kayttavit foto-optisia tai rdntgenmenetelmia ja joilla on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

a. Valolihteen aallonpituus lyhyempi kuin 350 nm; tai
b. Ne pystyvit tuottamaan kuvion, jonka 'pienin erottuva kuvion' koko
on 0,5 um tai vidhemmin;
Huom:  'Pienimmdn erottuvan kuvion' koko lasketaan seuraavalla
kaavalla:
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3B001 f. Huom: jatkuu
(aallonpituus mikrometreing) x (K kerroin)
MREF =
numeerinen aukko
jossa: K kerroin = 0,7.
MREF on pienin erottuva kuvion koko.

2. Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu maskien valmistukseen tai
puolijohdekomponenttien prosessointiin kdyttden poikkeutettua ja
fokusoitua elektronisuihkua, ionisuihkua tai "laser"sédetts, ja joilla on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

a. Suihkun tai sédteen pisteen koko on pienempi kuin 0,2 pm;
b. Kykeneviit tuottamaan kuvioita, joiden viivaleveys on vihemmin
kuin 1 pm; tai

c. Kohdistustarkkuus on parempi kuin £ 0,20 um (3 sigmaa).

g. Maskit tai retikkelit, jotka on suunniteltu 3A001 kohdassa méiriteltyja integroituja

piirejd varten;
h. Monikerrosmaskit, joissa on vaihesiirtokerros.
3B002 Seuraavat "ohjelmallisesti ohjatut” testauslaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu

puolijohdekomponenttien ja koteloimattomien komponenttien testaamiseen:

a.

b.

Laitteet transistorien S-parametrien testaukseen yli 31 GHz:n alueella;

Integroitujen piirien ja niistd muodostuvien kokoonpanojen testauslaitteet, jotka
kykenevit suorittamaan toiminnallista (totuustaulu-) testausta yli 60 MHz:n

bittikuvionopeudella;
Huom: 3B002.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi laitteita, jotka on
erityisesti suunniteltu testaamaan:
1 Koti- tai viihdekdyttoon tarkoitettujen laitteiden
"elektronisia kokoonpanoja” tai "kokoonpanolvokkia;
2. Valvonnan ulkopuolisia "elektronisia komponentteja”,

"elektronisia kokoonpanoja” tai integroituja piirejd.

Laitteet integroitujen mikroaaltopiirien testaukseen yli 3 GHz:n taajuuksilla;
Huom: 3B002.c kohta ei aseta valvonnanalaiseksi testauslaitteita, jotka on
erityisesti sunniteltu testaamaan sellaisten laitteiden integroituja
mikroaaltopiirejd, jotka on suunniteltu tai mitoitettu toimimaan
- ITU:n allokoimilla kaistoilla taajuuksilla, jotka eiviit ylitd 31 GHz.

Elektronisuihkujdrjestelmit, jotka on suunniteltu toimimaan alle 3 keV:n
jannitteelld, tai "laser"sidejérjestelmit, jotka on tarkoitettu jénnitteellisten
puolijohdekomponenttien kosketuksettomaan tutkimiseen ja joilla on kaikkia
seuraavat:

1. Stroboskooppinen ominaisuus, joka on toteutettu joko sddettd katkomalla tai
anturin ajoituksella; ja

2. Elektronispektrometri jannitteen mittausta varten, jonka resoluutio on
vihemmain kuin 0,5 V.

Huom: 3B002.d kohta ei aseta valvonnanalaiseksi

pyyhkdisyelektronimikroskooppeja, paitsi jos ne on erityisesti
suunniteltu ja varustettu jannitteellisten puolijohdekomponenttien
kosketuksettomaan tutkimiseen.
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3C Materiaalit
3C001 Hetero-epitaksimateriaalit, jotka koostuvat substraatista, jonka péille on epitaktisesti
" kasvatettu useita kerroksia seuraavia aineita:
a. Pii;
b. Germanium; tai
c. Galliumin tai indiumin III/V-yhdisteet.
Tekn. huom:

IIl/V-yhdisteet ovat monikiteisid valmisteita tai binaarisia tai kompleksisia
yksikiteisid valmisteita, jotka koostuvat Mendelejevin jaksollisen luokitustaulun

ryhmien IlIA ja VA alkuaineista (esim. galliumarsenidi, galliumalumiiniarsenid,
indiumfosfidi).

3C002 Seuraavat estopinnoitemateriaalit ja valvonnanalalsllla estopinnoitemateriaaleillapinnoitetut
"substraatit":
a. Positiiviestopinnoitteet, joiden spektrivaste on erityisesti sovitettu (optimoitu) alle
350 nm:n aallonpituuksille;

b. Kaikki estopinnoitteet, jotka on tarkoitettu kaytettavaksi elektroni- tai 1omsu1hkun
kanssa ja joiden herkkyys on 0,01 mlkrocoulombla/mm2 tai parempi;

c. Kaikki réntgenestopinnoitteet, joiden herkkyys on 2,5 mJ/mm? tai parempi;

d. Kaikki pintakuvausteknologiaa varten optimoidut estopinnoitteet, piitetyt resistit
mukaan lukien. '
Tekn. huom:
Piittimistekniikka on prosessi, jossa kdytetddn estopinnoitteen pinnan oksidointia
parantamaan sen ominaisuuksia sekd mdrkd- ettd kuivakehityksessa.

3C003 Seuraavat orgaanis-epdorgaaniset yhdisteet:
a. Metalliorgaaniset alumiini-, gallium- tai indiumyhdisteet, joiden (perusmetallin)
puhtaus (metalleista) on parempi kuin 99,999 %;

b. Arseeniorgaaniset, antimoni-orgaaniset ja fosfori-orgaaniset yhdisteet, joiden
puhtaus (epdorgaanisista aineista) on parempi kuin 99,999 %.

Huom: 3C003 kohta asettaa valvonnanalaiseksi vain yhdisteet, joiden metallinen,
osittain metallinen tai ei-metallinen elementti on suoraan liittynyt hiileen
molekyylin orgaanisessa osassa.

3C004 Fosfori-, arseeni- tai antimonihydridit, joiden puhtaus on parempi kuin 99,999 %, myds
neutraaleilla kaasuilla laimennettuina. _
Huom: 3C004 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi hydridejd, jotka sisdltdvdt
20 mooliprosenttia tai enemmdn jalokaasuja tai vetyad.
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3D
3D001
3D002

3D003

3D101

3E

3E001

Ohjelmistot

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 3A001.b - 3A002.g tai 3B kohdassa
médriteltyjen laitteiden "kehittdmistd" tai "tuotantoa" varten.

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti tarkoitettu 3B kohdassa méériteltyjen ohjelmallisesti
ohjattujen" laitteiden "kdytt6d" varten.

"Ohjelmistot" puolijohdekomponenttien ja integroitujen piirien tietokoneavusteista
suunnittelua (CAD) varten, joilla on jokin seuraavista:

a. Suunnittelusiéntsji tai piirien verifiointisdintsjd;
b. Fyysisesti kytkettyjen piirien simulointia; tai
c. 'Litografiaprosessin simulaattoreita’ suunnittelua varten.
Tekn. huom:
Litografiaprosessin simulaattori on "ohjelmisto"paketti, jota kdytetdan
suunnitteluvatheessa mddrittelemddn toisiaan seuraavat litografia-, syévytys- ja
pinnoitusvaiheet, jotka muuntavat maskin kuviot erityisiksi topografisiksi johtimien,
eristeiden ja puolijohdemateriaalien kuvioiksi.

suunniteltu kaavioiden syottéd, logiikan simulointia, komponenttien

sijoittelua ja langoitusta, layoutin verifiointia tai kuviongenerointinauhaa

varten.

Huom: Kirjastot, suunnitteluparametrit sekd niihin liittyvit tiedot
puolijohdekomponenttien ja integroitujen piirien suunnittelua
varten kdsitetddn "teknologiaksi”.

Huom: 3D003 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "ohjelmistoja”, jotka on erityisesti

"Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu 3A101.b kohdassa méiriteltyjen laitteiden
"kayttod" varten.

Teknologia

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 3A, 3B tai 3C kohdassa
médriteltyjen laitteiden ja materiaalien "kehittamisti" ja "tuotantoa" varten.
Huom: 3E001 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi seuraavien komponenttien
"kehittamistda" tai "tuotantoa” tarvittavaa teknologiaa:
a Mikroaaltotransistorit, jotka on tarkoitettu toimimaan alle

31 GHz:n alueella;

b. 34001.a.3 - 34001.a.12 kohtien mukaan valvonnanalaiset
integroidut piirit, joilla on seuraavat ominaisuudet:

L Perustuvat yhden mikrometrin tai karkeampaan

“teknologiaan”; ja

2. Eivdt sisclld monikerrosrakenteita.

Huom: Termi monikerrosrakenteet 3E001 kohdan b.2
huomautuksessa ei sisdlla komponentteja, joissa on
korkeintaan kaksi metallikerrosta ja kaksi
monikiteistd piikerrosta.
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3E002 Muu "teknologia" seuraavien komponenttien "kehittamistd" ja "tuotantoa” varten:

a.  Tyhjo-mikroelektroniset komponentit;

b. Heterorakenteiset puolijohdekomponentit, kuten korkean elektroniliikkuvuuden
transistorit (HEMT), heterobipolaaritransistorit (HBT), kvanttikuoppa- tai
superhilakomponentit;

c. "Suprajohtavat” elektroniset komponentit.

d. Elektronisten komponenttien timanttifilmisubstraatit.

e. Piieristyssubstraatit integroiduille piireille, joissa erlstysameena on pndnoksndl

f. Piikarbidisubstraatit elektronisille komponenteille.

3E101 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 3A001.a.1 tai 2, 3A101 tai 3D101
kohdassa médriteltyjen laitteiden ja "ohjelmistojen” "kdytt6d" varten.

3E102 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 3D101 kohdassa médriteltyjen
"ohjelmistojen" "kehittimistad" varten.

3E201 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 3A001.€.2, 3A001.e 3, 3A201,

3A225-3A233 kohdassa midriteltyjen laitteiden "k#yttdd" varten.
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RYHMA 4 - TIETOKONEET

4A

4A001

4A002

Huom. 1: Tietokoneet, niihin liittyvit laitteet tai "ohjelmistot”, jotka suorittavat

tietoliikenteen tai "paikallisverkon" toimintoja, tulee arvioida myos

5 ryhmdn 1 osa (Tietoliikenne) toimintaparametreja vasten.

Huom. I Ohjausyksikoitd, jotka yhdistéviit suoraan keskusyksikon,
"keskusmuistin" tai levyohjaimien vaylid tai kanavia, ei katsota
5 ryhmdn 1 osa (Tietoliikenne) mddrittelemiksi
tietoliikennelaitteiksi.

Huom. 2. Pakettikytkentdd varten erityisesti suunniteltujen "ohjelmistojen”
valvonnanalaisuus: katso 5 ryhmd 1 osa.

Huom. 2: Tietokoneet, niihin liittyvit laitteet tai "ohjelmistot", jotka suorittavat salausta,
salauksen analysointia tai sertifioitavissa olevaa monitasoista turvallisuuden valvontaa
tai sertifioitavissa olevaa kdyttdoikeuden rajaamista tai jotka rajoittavat
sdhkdmagneettista mukautuvuutta (EMC), tulee arvioida myds 5ryhmin 2 osa
("Tiedon suojaus") toimintaparametreja vasten.

Jirjestelmiit, laitteet ja komponentit

Seuraavat elektroniset tietokoneet ja niihim liittyvit laitteet sekd niit4 varten erityisesti
suunnitellut "elektroniset kokoonpanot" ja komponentit:
Huom: KATSO MYOS 4A101 KOHTA.

a. Jotka on erityisesti suunniteltu niin, ettd niilld on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Mitoitettu toimimaan ymparsivissi limpotilassa alle 228 K (-45 C) astetta tai yli
358 K (85 C) astetta;
Huom: 4A4001.a.1 kohta ei koske siviiliajoneuvo- tai -rautatiesovelluksiin
erityisesti suunniteltuja tietokoneita.
2. Kestavit séteilyd yli jonkin seuraavista rajoista:

a. Kokonaisannos 5 x 10° Gy (Si);
b.  Annosnopeus 5 x 10° Gy (Si)/s; tai
c. Kertahiiris 1 x 107 virhetta/bit/vrk;

b. Joilla on 5 ryhmin 2 osassa ("Tiedon suojaus") mairitellyt rajat ylittivia ominaisuuksia
tai toimintoja.
Huom: 4A4001.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi elektronisia tietokoneita ja
niihin liittyvid laitteita, kun kayttdjalla on ne mukanaan ainoastaan
henkilokohtaista kayttod varten.

Seuraavat "hybriditietokoneet" seki niitd varten erityisesti suunnitellut "elektroniset
kokoonpanot" ja komponentit:
Huom: KATSO MYOS 4A102 KOHTA.

a. Jotka sisiltévit 4A003 kohdassa midriteltyja "digitaalisia tietokoneita";
b. Jotka sisiltavit analogia-digitaalimuuntimia, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. 32 kanavaa tai enemmin; ja
2. 14 bitin resoluutio (merkkibitin lisaksi) tai enemmaén ja muunnosnopeus
200 000 muunnosta sekunnissa tai enemmin.
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4A003 Seuraavat "digitaaliset tietokoneet", "elektroniset kokoonpanot" ja niihin liittyvit laitteet seké
niité varten erityisesti suunnitellut komponentit:

Huom. 1: 44003 kohta sisdltdd seuraavat:

a.
b
c.
d
e

f

Vektoriprosessorit,

. Matriisiprosessorit;

Digitaaliset signaaliprosessorit;
Logiikkaprosessorit;

. Laitteet "kuvan laadun parantamista” varten,

Laitteet "signaalinkdsittelyd” varten.

Huom. 2: Muihin laitteisiin tai jérjestelmiin sisiltyvien 4A003 kohdassa
kuvattujen "digitaalisten tietokoneiden" ja niihin liittyvien laitteiden valvonnanalaisuus
miirdytyy ndiden muiden laitteiden tai jérjestelmien valvonnanalaisuuden mukaan edellyttéen,

ettd:

a. "Digitaaliset tietokoneet" tai niihin liittyvat laitteet ovat
naiden muiden laitteiden tai jarjestelmien toiminnan kannalta
valttamattomia;

"Digitaaliset tietokoneet" tai niihin liittyvat laitteet eiviit ole ndiden muiden

laitteiden tai jarjestelmien olennaisin osa; ja '

Huom. 1:  Muita laitteita varten erityisesti suunniteltujen "signaalin
kdsittely” - tai "kuvan laatua parantavien" laitteiden
valvonnanalaisuuden mddrittelee ndiden muiden laitteiden
valvonnanalaisuus, vaikka ne ylittaisivdtkin olennaisimman
osan kriteerin, mikdli ne suorittavat vain ndiden muiden
laitteiden vaatimia toimintoja.

" Huom. 2: Tietoliikenteessd kaytettivien "digitaalisten tietokoneiden" ja

niihin liittyvien laitteiden valvonnanalaisuus. katso 5 ryhma
1 osa (Tietoliikenne). -

"Digitaalisten tietokoneiden” ja niihin liittyvien laitteiden "teknologia" on
mddritelty 4E kohdassa.

a. Jotka on suunniteltu tai muunnettu "vikasietoisiksi";

Huom:

4A4003.a kohdan tarkoituksia varten ei "digitaalisia tietokoneita” tai niihin

liittyvid laitteita katsota suunnitelluiksi tai muunnetuiksi "vikasietoisiksi", jos

ne kdyttavit:

L "Keskusmuistin" virheenpaljastus- tai virheenkorjausalgoritmeja;

2. Kahden "digitaalisen tietokoneen" vdlistd kytkentdd siten, ettd
aktiivisen keskusyksikon pettéessd vapaana oleva ja sen toimintaa
peilaava keskusyksikkd voi jatkaa jdrjestelmdn toimintaa;

3. Kahden keskusyksikon vélistd tiedonsiirtokytkentdd tai yhteistd
muistiyksikkdd siten, ettd yksi keskusyksikko voi suoritiaa muita
tehtdvid kunnes toinen keskusyksikko pettdd, jolloin ensinmainittu
ottaa hoitaakseen jdrjestelmdn toiminnan; tai

4. Kahden keskusyksikon synkronointia "ohjelmistojen” avulla siten, ettd
yksi keskusyksikks huomaa milloin toinen pettdd ja voi ottaa
huolehtiakseen sen tehtdvat.

b. "Digitaaliset tietokoneet", joiden "yhteenlaskettu teoreettinen tehokkuus" ("CTP") ylittdd
2 000 miljoonaa teoreettista operaatiota sekunnissa (Mtops);

e A0 SRR AR o A
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4A003 jatkuu

c. Seuraavat "elektroniset kokoonpanot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu

nostamaan tehokkuutta laskentayksikoitd ("CE") lisiamalld siten, ettd yhdistetty
"yhteenlaskettu teoreettinen tehokkuus" ylittdd 4A003.b kohdan rajan;
Huom. 1. 4A4003.c kohtaa sovelletaan ainoastaan kokoonpanoihin ja ohjelmoitaviin
~keskindisiin kytkentGihin, jotka eiviit ylitd 44003.b kohdassa mddriteltyd
‘rajaa, kun ne toimitetaan erillisini "elektronisina kokoonpanoina”. Sitd ei
sovelleta "elektronisiin kokoonpanoihin”, joiden rakenne rajoittaa niiden
kiiyton 44003.d tai 44003.e kohdan mddrittelemind liittyvind laitteina.
Huom. 2: 4A4003.c kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi tuotteita tai tuoteperheitd
varten erityisesti suunniteltuja elektronisia kokoonpanoja, jotka '
maksimikokoonpanossaan eivit ylitd 44003.b kohdan rajaa.

d. Grafiikan kiihdyttimet tai grafiikkaprosessorit, joiden "kolmiulotteinen vektorinopeus”
ylittad 3 000 000;

€. Laitteet, jotka suorittavat analogia-digitaalimuunnoksia tai digitaali-analogiamuunnoksia
ja jotka ylittivit 3A001.a.5 kohdassa mainitut rajat; ’

f. Ei kiytossi;

g Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu "digitaalisten tietokoneiden" tai niihin liittyvien
laitteiden vilistd ulkoista keskindisliitint4a varten, joka sallii viestilitkenteen
tiedonsiirtonopeudella, joka ylittdd. 80 Mbyte/s.

Huom: 4A4003.g kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi sisdisid liitdntdilaitteita
(esim. emolevyjd ja viylid), passiivisia kytkentdlaitteita,
"verkkoliityntiohjaimia" tai "tietoliikenneohjaimia”.
4A004 Seuraavat tietokoneet ja niitd varten erityisesti suunnitellut niihin liittyvit laitteet, "elektroniset
kokoonpanot" ja komponentit: -

a. "Systoliset matriisitietokoneet";

b. "Hermoverkkotietokoneet";

c. "Optiset tietokoneet".

4A101 Muut kuin 4A001.a.1 kohdassa médritellyt analogiset tietokoneet, "digitaaliset tietokoneet" tai
digitaaliset differentiaalianalysaattorit, jotka on suunniteltu kovaan kiytt66n ja suunniteltu tai
muunnettu 9A004 kohdassa médriteltyjen avaruuteen laukaisussa kdytettdvien kantorakettien tai
9A 104 kohdassa midriteltyjen luotainrakettien kiytt6d varten.

4A102 Hybriditietokoneet, jotka on erityisesti suunniteltu 9A004 kohdassa médriteltyjen avaruuteen

laukaisussa kaytettivien kantorakettien tai 9A104 kohdassa maériteltyjen luotainrakettien
mallintamista, simulointia tai konstruktioiden integrointia varten.

Huom: Tétd valvonnanalaisuutta sovelletaan ainoastaan, kun laitteita toimitetaan
7D103 tai 9D103 kohdassa mddriteltyjen "ohjelmistojen” kanssa.
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4B Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet
‘Ei ole.
4C Materiaalit
Ei ole.
4D Ohjelmistot
Huom: Muissa ryhmissa kuvattujen laitteiden "kehittdmistd”, "tuotantoa"” tai "kdyttod"

varten tarkoitettujen "ohjelmistojen" valvonnanalaisuutta kdsitellddn kyseisissd
ryhmissd. Tdssd ryhmdssd kuvattujen laitteiden "ohjelmistojen”
valvonnanalaisuutta késitellddn tdssd kohdassa.

4D001 4A001 - 4A004 tai 4D kohdassa madriteltyjen laitteiden, materiaalien tai "ohjelmistojen”
"kehittdmistd", "tuotantoa" tai "kdyttod" varten erityisesti suunnitellut tai muunnetut )
"ohjelmistot". -

4D002  4E kohdassa méiritellyn "teknologiah" tukemiseen erityisesti suunnitellut tai muunnetut
"ohjelmistot".

4D003 Seuraavat erityiset "ohjelmistot™:
a. "Lihdekieliset” kayttojirjestelma"ohjelmistot", "ohjelmistojen" kehittdmis-tyokalut ja
kadntijdt, jotka on erityisesti suunniteltu "monitietovirtakésittelyd" varten;
b. "Asiantuntijajarjestelmdt" tai "ohjelmistot" "asiantuntijajérjestelmien” padtelmékoneita
varten, jotka sisiltdvdt molemmat seuraavista:
1. Ajastariippuvat sdénndt; ja
2. Perusalkiot sdintdjen ja faktojen aikaominaisuuksien késittelyd varten;

c. "Ohjelmistot", joilla on 5 ryhmin 2 osa ("Tiedon suojaus") rajat ylittivid ominaisuuksia
tai toimintoja; .
Huom: 4D003.c kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi kayttdjilld ainoastaan
henkilokohtaista kayttéd varten mukanaan olevia "ohjelmistoja”.

d.  Kiyttdjirjestelmat, jotka on erityisesti suunniteltu “tosiaikaista késittelyd" suorittaville
laitteille, jotka takaavat lyhemman kuin 20 ps:n "yleisen keskeytysviiveen"”.

4E Teknologia

4E001 Yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti "teknologia", joka on tarkoitettu 4A tai
4D kohdassa miiriteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen" "kehittdmistd", "tuotantoa” tai "kadyttdd"
varten. ‘ '
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TEKNINEN HUOMAUTUS KOSKIEN YHDISTETTYA TEOREETTISTA TEHOKKUUTTA ("CTP")

HCE'I
FP
XP

t
XOR
CPU
TP
"CTP"
R
WL
L

*

"CTP":n laskentatavan kuvaus

Téssd huomautuksessa kiytetyt lyhenteet:

"laskentayksikk6" (tyypillisesti aritmetiikkaprosessori)

liukuva pilkku

kiinted pilkku

suoritusaika

eksklusiivinen OR

keskusyksikkd

teoreettinen tehokkuus (yhden "laskentaelementin")

"yhdistetty teoreettinen tehokkuus" (useiden "laskentaelementtien")
efektiivinen laskentanopeus

sananpituus

sananpituuden korjaus

kertomerkki

Suoritusaika t ilmaistaan mikrosekunteina ja TP ja "CTP" ilmaistaan miljoonina teoreettisina
operaatioina sekunnissa (Mtops) ja WL ilmaistaan bitteina.

"CTP" on laskentatehokkixuden mitta ilmaistuna Mtops:eina. Seuraavat kolme vaihetta tarvitaan
yhdistettdessd "CE":t "CTP":n laskemiseksi:

i. Laske kunkin laskentayksikdn ("CE") efektiivinen laskentanopeus R;

2. Kiaytd sanan pituuden korjausta (L) efektiiviselle laskentanopeudelle (R), jolloin saat
teoreettisen tehokkuuden (TP) kullekin laskentayksikolle;

3. Mikali laskentayksikoitd on useampia kuin yksi, yhdistd teoreettiset tehokkuudet "CTP":n
saamiseksi.

Yksityiskohdat niille kolmelle vaiheelle on esitetty seuraavissa kappaleissa.

Huom. 1.: Jos usealla "CE":1l4 on seki yhteisid ettd omia alamuistijérjestelmid, "CTP":n
laskenta suoritetaan hierarkisesti kahdessa vaiheessa; yhdisti ensin "CE"-ryhmit
joilla on yhteistd muistia ja laske sitten ryhmien "CTP" kéyttden laskentatapaa
usealle "CE":lle, joilla ei ole yhteistd muistia.

Huom. 2.: "CE":ti, jonka toiminta rajoittuu systtéon/tulostukseen ja ympéryslaitteiden
toimintoihin (esim. levy-yksikdn, kommunikointi- ja ndyttdpditeohjaimet) ei
yhdistetd "CTP"-laskentaan.
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Seuraavassa taulukossa osoitetaan miten kullekin "laskentayksikolle" lasketaan efektiivinen laskentanopeus

(R):

Vaihe 1: Efektiivinen laskentanopeus R

"CE":t, joissa on: Efektiivinen laskentanopeus R
Huom: Jokainen "CE" on evaluoitava erikseen
vain XP 1
3* (txp aa'd)
Jos yhteenlaskukéskyi ei ole:
(Ryp)
1
(txp mull)
Jos yhteenlaskua tai kertolaskua ei ole,
valitse nopein aritmeettinen operaatio:
] -
3* (ty)
ks. huom. XjaZ
1
vain FP Max
(pr) (tjp add) ' (tfp mull)
ks. huom. XjayY
Sekd FP ettd XP Laske molemmat arvot
(R) Rxp, pr
Yksinkertaiset logiikkaprosessorit, joissa ei ole 1

aritmetiikkakaskyja.

3* (t Iog)

Jossa t,, on ekslusiivisen-tai-kdskyn toteutusaika
tai mikili sitd ei ole, nopeimman loogisen
operaation suoritusaika.

ks. huom. X jaZ

Erikoislogiikkaprosessorit, jotka eivat kayta R=R'* WL/64
mitddn mainituista loogisista operaatioista.
Jossa R' on tulosten lukumiéri sekunnissa, WL
on loogisen operaation kohteen bittien
lukumairi ja 64 suure, joka normalisoi tuloksen
64 bitin operaatioksi.
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Huom. W:

Huom. X:

Huom. Y:

Huom. Z:

"CTP":TA KOSKEVA TEKNINEN HUOMAUTUS

Liukuhihnakasittelya suorittavalle "CE":lle, joka suorittaa yhden aritmeettisen tai loogisen
operaation jokaisella kellon syklilld pipelinen tultua tiyteen, voidaan mairitella
liukuhihnanopeus. Efektiivinen laskentanopeus (R) sellaiselle "CE":lle on se, kumpi liukuhihna-
tai ei-liukuhihnanopeudesta on nopeampi.

"CE":lle, joka suorittaa useita tietyntyyppisid operaatioita yhden syklin aikana (esim. kaksi
yhteenlaskua tai kaksi samanlaista loogista operaatiota), toteutusaika t saadaan:

syklin aika

identtisten operaatioiden maari konesyklin aikana

"CE":itd, jotka suorittavat useita, erilaisia aritmeettisia operaatioita yhden konesyklin aikana, on
kidsiteltdvd useampana erillisend "CE":né4 (esim. jos "CE" suorittaa yhteenlaskua ja kertolaskua
yhden syklin aikana, kisitellddn sitd kahtena "CE":n4, joista toinen suorittaa yhteenlaskua ja
toinen kertolaskua).

Jos yksi "CE" suorittaa seki skalaari- ettd vektorilaskentaa, kdytet4in niistdi nopeamman

suoritusajan arvoa. , -

Jos "CE":ssi ei ole FP-yh’teenlaskua eikd FP-kertolaskua, mutta se suorittaa FP jakolaskun:

Ry =
(tfp di\)

Jos "CE" suorittaa FP kéiiinteisafvo-operaation, mutta ei FP yhteenlaskua, FP kertolaskua eiki
FP jakolaskua, niin

Rp =

tfp-kt‘i(inlci.\'urru

Jos mitddn mainituista FP-operaatioista ei ole, on Rfp = 0.

Yksinkertaisissa loogisissa operaatioissa, yksi kisky suorittaa yhden loogisen manipulaation
korkeintaan kahden tietynpituisen operandin kesken. Monimutkaisissa loogisissa operaatioissa
yksi kdsky suorittaa useita loogisia manipulaatioita ja tuottaa yhden tai useamman tuloksen
kahdesta tai useammasta operandista.
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Tulokset olisi laskettava kaikille operandin pituuksille ottaen huomioon sekd liukuhihna-

operaatiot (jos niitd on) ettd ei-liukuhihnaoperaatiot, kdyttden nopeinta kiskyn suoritusaikaa

kullekin operandin pituudelle ja perustuen:

1.  Liukuhihna- tai rekisteristi-rekisteriin-operaatioon. Epitavallisen lyhyet suoritusajat,
etukiteen madritylle operandille tai operandeille (esim. kertominen 0:lla tai 1:11d) jdtetddn
huomioimatta. Ellei rekisteristd-rekisteriin-operaatioita ole, siirry (2) kohtaan.

2. Nopeampaan rekisteristd-muistiin- tai muistista-rekisteriin-operaatioista; jos nditakdan ei
ole, siirry (3) kohtaan.

3. Muistista-muistiin-operaatioon.

Jokaisessa yllimainitussa tapauksessa kdytd valmistajan ilmoittamaa nopeinta suoritusaikaa.

Vaihe 2: TP kullekin kaytettivissi olevalle operandin pituudelle WL

Muunna efektiivinen nopeus R (tai R') sanan pituuden korjaustermilld L seuraavasti:

TP=R*L,
jossa L =(1/3 + WL/96) -

Huom: Tiss4 kaavassa sanan pituus WL on operandin pituus bitteini. (Jos operaatio
kayttdd erilaisia operandin pituuksia, valitse niistd pisin sanan pituus.)

"CTP":n laskennassa mantissa-ALUn ja exponentti-ALUn yhdistelm4 liukuvan
pilkun prosessorissa tai -yksikossi kisitetdan yhdeksi "CE":ksi, jossa sanan pituus
(WL) on bittien lukumdiri datan esityksessa (tyypillisesti 32 tai 64).

Tatd korjausta ei suoriteta niille erikoislogiikkaprosessoreille, jotka eivit kdytd XOR-kiskyd ja
siind tapauksessa TP = R.

Valitse maksimiarvot saaduista TP:n arvoista:

jokaiselle vain XP "laskentayksikolle" (Rp);

jokaiselle vain FP "laskentayksikolle" (Re);

jokaiselle XP ja FP "laskentayksikélle" (R);

jokaiselle yksinkertaiselle logiikkaprosessorille, joka ei kiytd aritmeettisia operaatioita; ja
jokaiselle erikoislogiikkaprosessorille, joka ei kdytd mitddn mainittuja aritmeettisia tai
loogisia operaatioita.
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Vaihe 3:  Keskusyksikoiden "CTP" ja laskentayksikdiden yhdistdminen

Keskusyksikolle, jossa on vain yksi "CE":
"CTP" =TP.

("CE"#, jotka suorittavat sekd kiintedn ettd liukuvan pilkun operaatioita
TP = max (TP,,, TPg))

Usean, samanaikaisesti toimivan "CE":n yhdistelmille "CTP" lasketaan seuraavasti:

Huom. 1.:

Huom. 2.:

Huom. 3.

Huom. 4.:

Huom. 5.:

Yhdistelmille, jotka eivit salli kaikkien "CE":iden toimia samanaikaisesti, kdytetdan
suurimman "CTP"-arvon tuottavan kombinaation arvoa. Kunkin osallistuvan "CE":n TP
lasketaan teoreettisena maksimiarvona, ennen "CTP"-arvon médrittdmista.

Huom: Samanaikaisesti toimivien "CE":iden kombinaatioiden méirittelemiseksi,
tuota kiskysekvenssi, joka kdynnistidd operaatioita useassa "CE":ssi alkaen
hitaimmasta (se, joka tarvitsee eniten syklejd operaation suorittamiseen) ja
paittyen nopeimpaan "CE":hen. Jokaisella sekvenssin syklilld kyseisen
syklin aikana toiminnassa olevien "CE":iden kombinaatio on mahdollinen
kombinaatio. Kiskysekvenssin on huomioitava kaikki laittéisto- ja/tai
arkkitehtuuriesteet paillekkaisissd operaatioissa.

Yksi integroitu piiri tai piirikortti voi sisdltid useamman "CE":n.

Samanaikaisia operaatioita katsotaan olevan, jos valmistaja tietokoneen kasikirjassa tai
esitteessd ilmoittaa rinnakkaisista tai samanaikaisista operaatioista tai suorituksista.

"CTP"-arvoja ei yhdistetd "CE"-kombinaatioille, jotka ovat keskendan kytkettyja
paikallisverkkojen, kaukoverkkojen, yhteisten syotto/tulostus-liitintdjen/laitteiden,
syotto/tulostus-ohjainten ja minkd tahansa ohjelmalla toteutetun kommunikoinnin kautta.

"CTP"-arvot on yhdistettdvi usealle "CE":lle, jotka on erityisesti suunniteltu parantamaan
tehokkuutta ja jotka toimivat samanaikaisesti ja kdyttdvit samoja samanaikaisesti toimivia
yhden tai useamman muistin ja "CE”:n yhdistelmid kdyttden erityisesti suunniteltua
laitteistoa.

Tamai yhdistaminen ei koske kokoonpanoja, jotka on kuvattu kohdassa 4A003c.

"CTP"=TP, + C,; * TP, + ... C, * TP,
jossa TP:t on jérjestetty arvon mukaan, TP;:n ollessa suurin, TP;:n toiseksi suurin,..., ja

TP, pienin. C; on kerroin, joka médritellddn "CE":iden kytkennén vahvuuden perusteella
seuraavasti:

Usealle samanaikaisesti ja samaa muistia kiyttiville "CE":1le:

C2 = C3 = C4 = Cn = 0,75
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Huom. 1.: Jos ylldolevalla tavalla laskettu "CTP"-arvo ei ylitd 194 MTops, seuraavaa kaavaa voidaan kayttaa

C;:n laskemiseen:

o
~
W

Sk

jossa m = yhteistd muistia kdyttavien "CE":iden tai "CE"-ryhmien maéré.

edellyttden, ettd:

1. Minkadn "CE":n tai "CE"-ryhmén TP; ei ylitd 30 MTops,

2. "CE":t tai "CE"-ryhmit kayttdvit keskusmuistia (cache-muistia lukuun ottamatta)
yhden kanavan kautta,

3. Vain yksi "CE" tai "CE"-ryhmi voi kéyttd4 kanavaa kerrallaan.

Huom: Tami ei koske nimikkeiti, jotka ovat 3 ryhmén mukaan valvonnanalaisia.

Huom. 2.: "CE":tkiyttivit samaa muistia, jos ne kdyttavit yhteistd puolijohdemuistinsegmenttia.
Tama muisti voi sisiltidd cache-muistin, keskusmuistin tai muun sisdisen muistin. Ulkoiset
muistiyksikot, kuten levymuistit, nauhamuistit tai RAM-levyt eivit sisélly tdhdn.

Usealle "CE":1le tai "CE":iden ryhmiille, jotka eivit kdytd samaa muistia, mutta liittyvit toisiinsa
yhdelld tai useammalla tietovaylalla:

G = 0,75 *k; (i=2, ..., 32) (katso huomautusta aila)
0,60 * k; (i=33,..,64)

0,45 *k; (i=65, ...,256)

0,30 *k; (i>256)

Ci:n arvo perustuu "CE":iden lukum#ar4dn, ei solmujen lukumaardan.

jossa ki= min (S/K, 1), ja

K, = 20 MByte/s normalisointikerroin

S,= maksimi kaikkien yhteistd muistia kdyttavain i:nteen "CE":hen tai "CE"-ryhméén
kytkettyjen tietovdylien tiedonsiirtonopeuksien summasta (MByte/s).

Laskettaessa C;:td "CE"-ryhmille ensimmaisen "CE":n numero m#ir4d asianmukaisen rajan Ci:lle.
Esimerkiksi yhdisteltdessi ryhmig, jotka kukin koostuvat kolmesta "CE":sté, 22. ryhmd sisdltdd
"CE"64:n, "CE"65:n ja "CE"66:n. Asianmukainen raja C;:lle tdssid ryhméssd on 0,60.

Yhdisteleminen ("CE":iden tai "CE"-ryhmien) olisi tehtdvd nopeimmasta hitaampaan; eli:
TP, > TP, > TP,,ja

siind tapauksessa, ettd TP; = TP;,, suurimmasta pienimpién; eli:
Ci Z Ci+] V :

Huom: Kerrointa k; ei kdytetd "CE":ille 2-12 jos "CE":n tai "CE"-ryhmin TP; on enemman kuin
50 Mtops; eli C; "CE™:lle 2-12 on 0,75.
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RYHMA 5 - TIETOLIIKENNE JA "TIEDON SUOJAUS"

1 Osa - TIETOLIIKENNE

Huom. 1:  Tietoliikennelaitteita tai -jérjestelmid varten erityisesti kehitettyjen komponenttien,
"laserien”, testaus- ja "tuotanto"laitteiden, materiaalien ja ohjelmien
valvonnanalaisuus on mddritelty 5 ryhmdn 1 osassa.

Huom. 2:  "Digitaaliset tietokoneet", niihin liittyvit laitteet tai "ohjelmistot", milloin ne ovat
olennaisia tdssd ryhmdssd kuvattujen tietoliikennelaitteiden toiminnalle ja tukevat
niitd, katsotaan erityisesti téitd tarkoitusta varten kehitetyiksi komponenteiksi,
edellyttien, ettd ne ovat valmistajan tavanomaisesti toimittamia vakiotyyppejd.
Tdmd koskee myéds tietokonejdrjestelmid toimintaa, hallintoa, ylldpitoa, teknisti
suunnittelua tai laskutusta varten.

5A1 Jirjestelmiit, laitteet ja komponentit
5A001 a. Tietoliikennelaitteet, joilla on jokin séuraavista ominaisuuksista, toiminnoista tai
piirteisté:
1. Erityisesti suunniteltu kestimain ydinrdjahdyksestd aiheutuvia hetkellisid
elektronisia vaikutuksia tai sihkdmagneettista pulssia;
2. Erityisesti suojattu kestimaan gamma-, neutroni- tai ionisiteilyd; tai
3. Erityisesti suunniteltu toimimaan lampétila-alueen 218 K (-55°C) =397 K
(124°C) ulkopuolella.
Huom: 5A4001.a.3 kohta koskee vain elektronisia laitteita.
Huom: 54001.a.2 ja 54001.a.3 kohta ei koske satelliiteissa kdytettiviksi
suunniteltuja tai muutettuja laitteita. :

b. Tietoliikenteen siirtolaitteet ja jirjestelmat ja niitd varten erityisesti suunnitellut
komponentit tai tarvikkeet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, toiminnoista tai
piirteisté:

1. Vedenalaiset viestint4jirjestelmat, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a. Akustinen kantoaaltotaajuus, joka on alueen 20-60 kHz ulkopuolella;
b. Kiyttavit sihkomagneettista kantoaaltotaajuutta alle 30 kHz; tai
c. Kiyttavit elektronista keilanohjaustekniikkaa;
2. Radiolaitteet, jotka toimivat 1,5-87,5 MHz:n kaistalla ja joilla on jokin seuraavista
ominaisuuksista:
a. Sisaltdvit adaptiivisen tekniikan, joka antaa paremman hiiridsignaalien

vaimennuksen kun 15 dB; tai
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b. Sisiltdvit kaikki seuraavat:
1.  Ennakoivat ja valitsevat automaattisesti kanavakohtaisia taajuuksia ja
"digitaalisia kokonaissiirtonopeuksia" optimoidakseen ldhetystd; ja
2. Sisdltavit lineaarisen tehovahvistinkonfiguraation, joka kykenee

tukemaan useampia signaaleja samanaikaisesti 1 kW:n tai
suuremmalla ldhtdteholla 1,5-30 MHz:n taajuusalueella tai 250 W:n
tai suuremmalla ldhtdteholla 30-87,5 MHz:n taajuusalueella, yhden tai
useamman oktaavin "hetkellisen taajuuskaistan” yli, siten ettd
ulostulon yliaalto- ja sdrgsisiltd on parempi kuin -80 dB;

3. Radiolaitteet, jotka kiyttivit "hajaspektritekniikkaa" tai
"taajuushyppely"tekniikkaa ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. Hajautuskoodit ovat kiyttijin ohjelmoitavissa; tai

b. Lihetettdvin kaistan kokonaisleveys on vihintddn 100 kertaa minki tahansa
informaatiokanavan kaistan leveys ja se ylittda 50 kHz;
Huom: 54001.b.3.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi siviilikaistoilla

toimivia solukkoverkon radiolaitteita.

Huom: 54001.b.3 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi laitteita, jotka on
suunniteltu toimiviksi 1,0 Watin tai sitd alemmalla ulostuloteholla.

4. Digitaalisesti ohjatut radiovastaanottimet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
a. Yli 1 000 kanavaa;
b. Alle 1 ms:n "taajuuden vaihtoaika";
c. Tutkivat tai pyyhkivit automaattisesti osaa sahkomagneettisesta spektristd;
ja
d. Jotka identifioivat vastaanotetut signaalit tai ldhettimen tyypin; tai
Huom: 54001.5.4 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi siviilikaistoilla

toimivia solukkoverkon radiolaitteita.

5. Kayttavit digitaalisia "signaalin kisittely"toimintoja puheen koodaukseen alle

2 400 bit/s nopeuksilla;
c. Seuraavat optiset tiedonsiirtokaapelit, optiset kuidut ja varusteet niitd varten:

1. YIli 500 m pitkit optiset kuidut, jotka valmistajan ilmoituksen mukaan kykenevit
kestdmain vetolujuuskokeessa yli 2 x 10° N/m”:n tai titd suurempaa vetorasitusta;
Tekn. huom:
Vetolujuuskoe: on-line tai off-line tuotantotesti, jossa kuituun dynaamisesti
kohdistetaan ennalta mddrdtty vetorasitus
0,5-3 metrin matkalla kuidun kulkiessa nopeudella 2—5 m/s kahden n. 150 mm
lapimittaisen vetopyérén vililld ympdriston limpdétilan ollessa 293 K (20°C) ja
suhteellisen kosteuden 40 %.
Huom: Vastaavia kansallisia standardeja voidaan kdyttéd vetolujuuskoetta

Suoritettaessa.
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2. Optiset kaapelit ja varusteet vedenalaista kdytt64 varten;

Huom.: 5A4001.c.2 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi norminmukaisia
siviilikdyttoon tarkoitettuja tietoliikennekaapeleita ja varusteita.

Huom. 1:  Veden alla kaytettivien yhdyskaapelien ja niiden liittimien osalta
katso 84002a.3 kohta.

Huom. 2:  Kuituoptiset aluksen rungon ldpiviennit tai liittimet: katso
84002.c kohta.

d. "Elektronisesti ohjattavat vaiheistetut ryhmiantennit", jotka toimivat yli 31,0 GHz:n

alueella;

Huom: 5A4001.d kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "elektronisesti ohjattavia
vaiheistettuja ryhmdantenneja” laskeutumis-jérjestelmissd, joissa on ICAO:n
mikroaalloilla toimivat laskeutumisjdrjestelmdt (MLS) kattavien standardien
mukaiset instrumentit.

SA101 Kaukomittaus- tai kaukohallintalaitteet, joita voidaan kdyttd4d "ohjuksissa".

Huom: 5A4101 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi laitteita, jotka on erityisesti suunniteltu
mallilentokoneiden, -veneiden tai -ajoneuvojen kdiyttod varten ja joiden sihkoisen
kentan voimakkuus 500 metrinetdisyydelld ei ole enempdd kuin 200 mikrovolttia
metrid kohti.

5B1 Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet
5B001 a. Laitteet ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit ja varusteet, jotka on erityisesti

suunniteltu SA001, 5B001, 5D001 tai SE001 kohdassa miériteltyjen laitteiden,

toimintojen tai ominaisuuksien "kehittdmista", "tuotantoa” tai "kdytt6a" varten.

Huom: 5B001.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi optisten kuitujen ja "optisten
kuitujen preformien" karakterisointilaitteita, joissa ei kaytetd
puolijohde"laseria”

b. Laitteet ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit ja varusteet, jotka on erityisesti
suunniteltu seuraavien tietoliikenteen tai "ohjelmallisesti ohjattujen keskuslaitteiden"
siirtolaitteiden "kehittdmiseen™:

1. Laitteet, jotka kayttavit digitaalitekniikkaa, mukaan lukien "asynkroninen
siirtomuoto"("ATM"), jotka on suunniteltu toimimaan "digitaalisella
siirtonopeudella”, joka ylittas 1.5 Gbit/s, '

2. Laitteet, jotka kiyttivit "laseria" ja joilla on jokin seuraavista ominaisuukssta:
a. Siirrossa kiytetty aallonpituus ylittds 1 750 nm;
b. Suorittavat "optista vahvistusta";
c. Kayttavit koherenttia optista siirtotekniikkaa tai koherenttia optista

ilmaisutekniikkaa (jota kutsutaan my®ds optiseksi heterodyne- tai
homodynetekniikaksi);
d. Kiyttivit analogiatekniikkaa ja kaistanleveys ylittd4 2.5 GHz;
Huom:  5B001.b.2.d kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kaupallisten
TV-jarjestelmien "kehittimistd" varten erityisesti suunniteltuja
laitteita.

3. Laitteet, jotka kdyttavit "optista kytkentds";
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4. Radiolaitteet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a.  Kayttivit kvadratuuri-amplitudimodulointitekniikkaa (QAM), jonka taso
- ylittad 128 tai
b. Joiden tulo- tai lihtétaajuus ylittad 31 GHztai
Huom: 5B001.b.4.b ei aseta valvonnanalaiseksi laitteita, jotka on erityisesti
suunniteltu ITU:n (International Telecommunications Union)
allokoimalla kaistalla toimiviksi suunniteltujen tai muunnettujen
laitteiden "kehittimistd varten'. -
5. Laitteet, jotka kiyttdvit "yhteiskanavameikinantoa" joko ei-liitdnndiselld tai
nienndisliitdnniiselld toimintamuodolla.
5C1 Materiaalit
Ei ole.
5D1 Ohjelmistot -
5D001 a. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu SA001 tai SB001 kohdassa
mairiteltyjen laitteiden, toimintojen tai ominaisuuksien "kehittdmista", "valmistusta" tai
"kdyttod" varten;
b. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu SE001 kohdassa mééritellyn
"teknologian" tukemiseen;
c. Seuraavat erityiset "ohjelmistot":
1. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu toteuttamaan
5A001 tai 5B001 kohdassa miiriteltyjen laitteiden ominaisuuksia, toimintoja tai
piirteitd;
2. "Ohjelmistot", jotka mahdollistavat 5SD001 kohdassa médriteltyjen
tietoliikenne"ohjelmistojen™ "lahdekoodin" selvittdmisen;
3. "Ohjelmistot", muussa kuin konekielisessid muodossa, joka on erityisesti
suunniteltu "dynaamisesti adaptiivista reititystd" varten.
d. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu seuraavien tietoliilenteen

siirtolaitteiden tai "ohjelmallisesti ohjattujen" keskuslaitteiden "kehittdmistd" varten:

1. Laitteet, jotka kdyttivit digitaalitekniikkaa, mukaan lukien "asynkroninen
siirtomuoto" ("ATM"), ja jotka on suunniteltu toimimaan yli 1,5 Gbit/s "digitaalisella
kokonaissiirtonopeudella”; '

2. Laitteet, jotka kiyttivit "laseria" ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a. Siirrossa kéytetty aallonpituus ylittdd 1 750 nm;tai
b. Kayttavit analogiatekniikkaa ja kaistanleveys ylittad 2,5 GHz;
_Huom: 5D001.d.2.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi"ohjelmistoja”, jotka on
erityisesti suunniteltu tai muunnettu kaupallisten TV-jdrjestelmien
"kehittamistd" varten.
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3. Laitteet, jotka kdyttdvit "optista kytkentdd"

4, Radiolaitteet, joilla on jokin seuraavistaominaisuuksista:

a. Kayttivit kvadratuuri-amplitudimodulointitekniikkaa (QAM), jonka taso
ylittad 128 tai
b. Joiden tulo- tai 1ahtGtaajuus ylittda 31 GHz
Huom: 5D001.d.4.b ei aseta valvonnanalaiseksi "ohjelmistoja”, jotka on
erityisesti suunniteltu tai muunnettulTU:n (International
Telecommunications Union) allokoimalla kaistalla toimiviksi
suunniteltujen tai muunnettujen laitteiden "kehittimistd” varten
5E1 Teknologia
SE001 a. "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti, joka on tarkoitettu SA001,
5B001 tai 5D001 kohdassa médriteltyjen laitteiden, toimintojen tai piirteiden tai
"ohjelmistojen" "kehittdmistd", "tuotantoa” tai "kadyttdd" varten (toimintaa lukuun
ottamatta); B »
4
b. Seuraavat erityiset "teknologiat":

1. Satelliiteissa kiytettaviksi erityisesti suunniteltujen tietoliikennelaitteiden
"kehitystd" tai "tuotantoa" varten "tarvittava" "teknologia";

2. "Kehittimistd" tai "kdytto4" varten tarvittava "teknologia" sellaisia
"laser"tietoliikennetekniikoita varten, joilla kyetdén automaattisesti seuraamaan
signaaleja ja ylldpitiméin yhteyttd ilmakehin ulkopuolella tai vedenpinnan alla;

3. "Teknologia" digitaalisten solukkoradiojérjestelmien kehittdmisti varten;

4. "Teknologia" "hajaspektri-" tai "taajuushyppely"tekniikoiden "kehittdmistd" varten.

c. "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti, joka on tarkoitettu seuraavien

tietoliikenteen tai "ohjelmallisesti ohjattujen keskuslaitteiden" siirtolaitteiden, -jarjestelmien
tai -materiaalien "kehittdmiseen" tai "tuotantoon":

Laitteet, jotka kiyttavit digitaalitekniikkaa, mukaan lukien "asynkroninen
siirtomuoto” ("ATM"), ja jotka on suunniteltu toimimaan yli 1,5Gbit/s "digitaalisella
kokonaissiirtonopeudetla”;

Laitteet, jotka kdyttavit "laseria" ja joilla on jckin seuraavista ominaisuuksista:

a. Siirrossa kiytetty aallonpituus ylittdd 1 750nm;

b. Suorittavat "optista vahvistusta" kdyttamélldpraseodyymikylldstettyjd
fluoridikuituvahvistimia (PDFFA);

c. Kiyttivit koherenttia optista siirtotekniikkaa taikoherenttia optista
ilmaisutekniikkaa (jota kutsutaan myds optiseksi heterodyne- tai
homodynetekniikaksi);
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d. ~ Kdayttavit aallonpituusjakoon perustuvaa kanavointitekniikkaa, jossa on
enemman kuin 8 optista kantoaaltoa yksittdisessd optisessa ikkunassa;tai
€. Kayttivit analogiatekniikkaa ja kaistanleveys ylittdd 2,5 GHz;
Huom: SDE001.c.2.e kohta ei aseta kaupallisten
TV-jéirjestelmien "kehittdmiseen" tai "tuotantoon" tarkoitettua
"teknologiaa”.
3. Laitteet, jotka kayttavit "optista kytkentdd"
4. Radlolaltteet joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a. Kayttavit kvadratuuri-amplitudimodulointitekniikkaa (QAM), jonka taso
ylittdd 128; tai
b. Joiden tulo- tai lahtotaajuus ylittad 31 GHz; tai
Huom: SE001.c.4.b ei aseta valvonnanalaiseksi ITU:n (International
Telecommunications Union) allokoimalla kaistalla toimiviksi
suunniteltujen tai muunnettujen laitteiden "kehtttamzseen tai
"tuotantoon" tarkoitettua "teknologiaa’.
5. Laitteet, jotka kéyttdvit "yhteiskanavamerkinantoa’ _)oko ei-liitdnniiselld tai
nienndisliitinniiselld toimintamuodolla.
S5E101 "Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti SA101 kohdassa midriteltyjen

laitteiden "kehittdmistd", "tuotantoa" ja "kdyttdd" varten.
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2 Osa - "TIEDONSUOJAUS"

S5A2

5A002

Huom. 1:  "Tiedonsuojaus" -laitteiden, -"ohjelmistojen”, jérjestelmien, sovelluskohtaisten
"elektronisten kokoonpanojen", moduulien, integroitujen piirien, komponenttien tai
foimintojen valvonnanalaisuus mddritellddn 5 ryhmdn 2 osassa, myos siind
tapauksessa, ettd ne ovat muiden laitteiden komponentteja tai niiden "elektronisia
kokoonpanoja”.

Huom. 2: 5 ryhmd - 2 osa ei aseta valvonnan alaiseksi tuotteita, jotka ovat kayttdjin hallussa
hdnen henkilokohtaista kéyttédcn varten.

Huom. 3: Salausta koskeva huomautus

54002 ja 5D002 kohdat eivit aseta valvonnanalaiseksi tuotteita, jotka tayttiva kaikki
seuraavat edellytykset:

a Ovat yleisesti yleison ostettavissa rajoituksitta vahittaismyyntipisteissd
varastosta jollain seuraavista tavoista:
1 Kdsikauppa,

2. Postimyynti;
3. Elektronisesti tapahtuva myynti; tai
4. Pubelinmyynti; -
b. Kéyttdja ei voi helposti nuuntaa salavksen toiminnallisuutta;
c. Tuotteet on suunniteltu kayttdjan kayttoéonotettaviksi ilman merkittcvéc

loimittajan tukea;

d Tuotteet eivat sisdlld "symmetristd algoritmia”, jonka kéyttcman avaimen
pituus ylittda 64 bittia; ja

e. Tuotteita koskevat yksityiskohtaiset tiedot ovat tarvittaessa saatavilla ja
pyynndstd esitetddn toimivaltaisille viranomaisille siind jéisenvaltiossa, johon
viejd on sijoittautunut, jotta voidaan varmistaa edelld a - d kohdassa
kuvattujen ehtojen tayttyminen..

Tekn. huom:
5 ryhma - 2 osa, pariteettibittejd ei lasketa avaimen pituuteen.

Jirjestelmit, laitteet ja komponentit

a. Seuraavat jirjestelmiit, laitteet, sovelluskohtaiset "elektroniset kokoonpanot", moduulit tai
integroidut piirit "tiedon suojausta” varten ja muut niiti varten erityisesti suunnitellut
- komponentit: ,
Huom: Satelliittinavigointijdrjestelmien vastaanottolaitteet, jotka sisdltévdi tai
kéyttavdt salauksen purkua (so. GPS tai GLONASS). katso 74005 kohta.
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1.

~ Jotka on suunniteltu tai muunnettu kiyttimain digitaalitekniikkaan perustuvaa

"salausta" suorittamaan miti tahansa muuta salaustoimintoa kuinautentikointia tai
digitaalista allekirjoitusta ja jolla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

Tekn. huom:

1. Autentikointi ja digitaalinen allekirjoitus sisdltdvdt niihin liittyvit
avaimenhallintatoiminnot.

2. Autentikointiin siséltyvit kaikki pddsyn valvonnan puolet, joissa ei salata

tiedostoja tai tekstid, paitsi mitd henkilékohtaisten tunnusnumeroiden pin) tai
vastaavan tiedon suojaamiseen suoraan liittyen on luvattoman pddsyn
estdmiseksi tarpeen .

3. "Salaus" ei sisdlld "kiinteitd" tiedon pakkaus- tai koodaustekniikoita.

Huom: 54002.a.1 kohtaan sisdltyviit laitteet, jotka on suunniteltu tai muunnettu
kdyttamddn "salausta”, jossa digitaalitekniikan soveltamisessa kdytetddn
analogisia periaatteita.

a. "Symmetrinén algoritmi", joka kdyttdd yli 56 bitin avaimenpituutta; tai

b. "Episymmetrinen algoritmi", jossa algoritmin turvallisuus perustuu johonkin
seuraavista:
1. Yli 512 bitin kokonaislukujen tekijéihin jakoon (esimerkiksi RSA)
2. Diskreettien logaritmien laskentaan #4rellisen kunnan suuremmassa kuin

512 bitin yksikkéryhmassi (esim. Diffie-Hellman Z/pZ:ssé); tai

3. Diskreetteihin logaritmeihin muissa kuin 5A002.a.1.b.2 kohdassa
mainitussa suuremmassa kuin 112 bitin ryhmissa (esimerkiksiDiffie-
Hellman elliptiselld kdyrilld),

Jotka on suunniteltu tai muunnettu suorittamaan salauksen analysointitoimintoja;
Ei kdytossd;

Jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vihentdmin informaatiota kuljettavien
signaalien paljastavia vuotoja enemmin kuin on tarpeen terveyden, turvallisuuden tai
elektromagneettisia hiiri6ita koskevien standardien vuoksi;

Jotka on suunniteltu tai muunnettu kdyttimésn salaustekniikkaa
"hajaspektri"jirjestelmin hajautuskoodin tai "tanuushyppely -jarjestelmén
hyppelykoodin tuottamiseksi,

Jotka on suunniteltu tai muunnettu takaamaan sertifioitu tai sertifioitavissa oleva
"monitasoinen suojaus" tai kdyttijin oikeuksien rajoitus tasolla, joka ylittda
TCSEC:n (Trusted Computer System Evaluation Criteria) B2 luokan tai vastaavat
vaatimukset;

Tiedonsiirtokaapelijarjestelmit, jotka on suunniteltu tai muunnettu salakuuntelun
ilmaisemiseen mekaanista, sahkoistd tai elektronista tapaa kéyttden.
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Huom:

54002 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

a. "Henkilokohtaisia dlykortteja”, joiden salaws on rajoitettu koskemaan
niiden kdyttéd laitteissa ja jarjestelmissd, jotka tamdn huomautuksen
b-f kohdan mukaan ovat valvonnan ulkopuolella;
Huom:  Jos "henkilokohtainen dlykortti” soveltuu useisiin
toimintoihin, kunkin toiminnan valvinta arvioidaan erikseen.

b. Yieisradiolihetysten tai maksutelevision tai vastaavien rajoitetun yleisén
kuluttajille tarkoitettuja vastaanottolaitteita, joissa ei ole digitaalista
salausta, lukuun ottamatta niitd, joita kiytetidn laskutusta koskevia tai
ohjelmakohtaisia tietoja takaisin yleisradiolihetysten lihettdjille;

c. Laitteet, joiden salauskykyyn kdyttdja ei voi vaikuttaa ja jotka on
erityisesti suunniteltu ja rajoitettu mahdollistamaan jotain seuraavista:
1. Kopioinnilta suojatun ohjelmiston kdyttdminen;

2. Pddsy johonkin seuraavista:
a. Kopioinnilta suojattuihin, vain luettavissa oleviin
vilineisiin tai
b. Saldatussa muodossa vilineille tallennettuun informaatioon
(esimerkiksi tekijéinoikeuksien suojaamisen yhteydessd),
kun viiline tarjotaan myytiviksi yleisolle tdysin samassa
muodossa tai
3 Kopioinnilta suojattujen audio/video-tietojen kerran tapahtuva
kopiointi.

d Salauslaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu ja rajoitettu pankki- tai
‘rahaliikenteen’ laitteisiin; ‘
Tekn. huom:
'Rahaliikenne’ 54002 kohdan d huomautuksessa sisdltdd maksujen tai
luottojen kerddmisen ja suoritukset.

e. Siviilikdyttdon tarkoitettuja (esim. kaupallisissa
solukkoradiopuhelinjdrjestelmissd kdytettdvid) salaustoimintoja
sisdltivid kannettavia tai siirrettdvid radiopuhelimia, jotka eiviit pysty
pddstd-pddhdn-salaukseen;

f Langattomat puhelimet, jotka eivit pysty pddsti-pddhén-salaukseen ja
Jjoiden suurin tehollinen vahvistamaton langaton toimintaetdisyys (el
yhksittdinen linkiton hyppy pddtteen ja tukiaseman vililli) on valmistajan
antamien tietojen mukaan alle 400 metrid.

5B2 Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet

5B002 a. Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu:

1.

2.

. SA002, 5B002, SD002 tai 5E002 kohdassa méiriteltyjen laitteiden tai toimintojen

"kehittimistd" varten, mukaan lukien mittaus- tai testauslaitteet;
5A002, 5B002, 5D002 tai SE002 kohdassa méiriteltyjen laitteiden tai toimintojen
"tuotantoa" varten, mukaan lukien mittaus-, testaus-, huolto- tai tuotantolaitteet;
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b.  Mittalaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu SA002 tai SD002 kohdassa midriteltyjen
"tiedon suojaus"toimintojen arviointia ja kelpuuttamista varten.
5C2 Materiaalit
Eiole.
5D2 Ohjelmistot
5D002 a. 5A002, SB002 tai 5D002 kohdassa midriteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen”
"kehittimistid", "tuotantoa" tai "kdyttod" varten erityisesti suunnitellut tai muunnetut
"ohjelmistot"; '
b. SE002 kohdassa midritelty4 "teknologiaa" tukemaan erityisesti suunnitellut tai muunnetut
"ohjelmistot"; - :
c. Seuraavat erityiset "ohjelmistot":
1. "Ohjelmistot”, joilla on 5A002 tai 5B002 kohdassa maiariteltyjen laitteiden
ominaisuuksia tai jotka suorittavat tai simuloivat niiden toimintoja;
2. "Ohjelmistot" 5D002.c.1 kohdassa médriteltyjen "ohjelmistojen” sertifiointia
varten.
Huom: 5D002 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:
a. "Ohjelmistoja”, joita tarvitaan 54002 kohdan huomautuksen
mukaan valvonnan ulkopuolelle jdtettyjen laitteiden "kaytossa”;
b. "Ohjelmistoja”, jotka mahdollistavat 54002 huomautuksen
mukaan valvonnan ulkopuolella olevien laitteiden toimintoja.
5E2 Teknologia
SE002 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti SA002, SB002 tai SD002 kohdassa

son

madriteltyjen laitteiden tai "ohjelmien" "kehittdmist4", "tuotantoa” tai "kdyttdd" varten.
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RYHMA 6 - ANTURIT JA LASERIT

6A Jirjestelmiit, laitteet ja komponentit

6A001 Akustiikka

a. Seuraavat meriakustiset jirjestelmait, laitteet tai erityisesti niitd varten suunnitellut

komponentit:

1. Seuraavat aktiiviset (ldhettavit tai ldhettdvit ja vastaanottavat) jérjestelmit, laitteet
ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit:

Huom:

64001.a.1 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

a. Vertikaalisesti laitteesta alaspdin toimivia syvyysluotaimia,
Jotka eivit sisdlld + 20 astetta ylittdvdd keilaustoimintoa ja ovat
rajoitetut mittaamaan veden syvyyttd tai etdisyyttd uponneisiin
tai hautautuneisiin kohteisiin tai paikallistamaan kalaparvia;

b. Seuraavia akustisia majakoita:
1. Akustiset hdtdmajakat,
2. Adnimajakat, jotka on erityisesti suunniteltu vedenalaisen

‘aseman paikantamista tai sithen palaamista varten.

a. Levedpeittoiset batymetriset kartoitusjirjestelmét merenpohjan topografian
kartoitusta varten, joilla on kaikki seuraavat:

1. Suunniteltu mittaamaan vertikaalisesta suunnasta
20 astetta ylittdvissd kulmassa;

2.~ Suunniteltu mittaamaan syvyyksid yli 600 metrid vedenpinnan alla; ja

3. Suunniteltu mahdollistamaan jonkin seuraavista:

a. Useiden sidteiden yhdistamisen, joista jokin on alle 1,9 astetta; tai
b. Parempia kuin 0,3 %:n veden syvyystiedon tarkkuuksia
peittoalueella peiton yksittdisten mittausten keskiarvona laskettuna;
b. Kolhteen havaitsemis- tai paikantamisjérjestelmit, joilla on jokin seuraavista:

1. Lahetystaajuus alle 10 kHz;

2. Adnenpaineen taso yli 224 dB (vertailuarvo 1 pPa
1 m:ss#) laitteilla, joiden toimintataajuus on 10 kHz:n ja 24 kHz:n
viliselld taajuusalueella;

3. Asnenpaineen taso ylittii 235 dB (vertailuarvo 1 pPa 1 m:ssé)
laitteilla, joiden toimintataajuus on 24 kHz:n ja 30 kHz:n viliselld
taajuusalueella;

4. Muodostavat minka tahansa akselin suunnassa alle 1:n asteen siteitd ja
toimintataajuus on vihemmin kuin 100 kHz;

5. Suunniteltu toimimaan 5 120 m ylittdvilld selvin ndyton etdisyydelli;
tai

6.  Suunniteltu kestimééin normaalissa kédytossd painetta yli 1 000 metrin

syvyyksissid ja sisédltdvit muuntimia, joilla on jokin seuraavista:

a.  Dynaaminen kompensointi painetta vastaan; tai

b.  Sisdltdvit muunninelementissi jotain muuta kuin
lyijyzirkonaattititanaattia;
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Akustiset projektorit, mukaan lukien muuntimet, jotka sisdltavit yksittiin tai

suunnitellussa kombinaatiossa toimivia pietso-sihkoisii,

magnetostriktiivisid, sahkostriktiivisid, sihkddynaamisia tai hydraulisia
elementteji, ja joilla on jokin seuraavista:

Huom. 1:  Erityisesti muita laitteita varten suunniteltujen akustisten
projektorien, muuntimet mukaan lukien, valvonnanalaisuus
mdidrdytyy ndiden muiden laitteiden valvonnanalaisuuden
mukaan.

Huom. 2:  6A001.a.1.c kohta ei aseta valvonnanalaiseksi elektronisia
ddnildhteitd, jotka suuntaavat ddntd vain pystysuunnassa, tai
mekaanisia (esim. ilmatykki tai hoyryshokkitykki) tai kemiallisia
(esim. rdjchde) danildhteitd.

1. Hetkellisesti siteilevidn akustisen tehon tiheys ylittaa

0,01 mW/mm?*/Hz laitteilla, jotka toimivat alle
10 kHz:n taajuuksilla;
2. Jatkuvasti siteilevén akustisen tehon tiheys ylittas 0,001 mW/mm?*Hz
laitteilla, jotka toimivat alle
10 kHz:n taajuuksilla;

Tekn. huom: -

'Akustisen tehon tiheys’ saadaan jakamalla akustinen ldhtéteho sdteilevin

pinnan pinta-alan ja toimintataajuuden tulolla.

3. Suunniteltu kestimiin normaalin toiminnan aikana painetta yli

1 000 m:n syvyyksissé; tai

4. Sivukeilavaimennus ylittdd 22 dB;

akustiset jarjestelmiit, laitteet ja erityisesti suunnitellut komponentit

pinta-alusten tai vedenalaisten alusten sijainnin madrittimistd varten, joilla

on jokin seuraavista ominaisuuksista:

Huom: 64001.a.1.d kohta sisdltdd:

a Laitteet, jotka kéyttavit koherenttia "signaalinkdsittelyd”
kahden tai useamman majakan ja pinta-aluksen tai
vedenalaisen aluksen kuljettaman hydrofoniyksikon
valilla, ]

b. Laitteet, jotka kykenevdt automaattisesti korjaamaan
ddnen nopeuden etenemisvirheet jonkin pisteen
laskemista varten.

1. Ne on suunniteltu toimimaan yli 1 000 m:n etdisyydelld -

paikannustarkkuudella, joka on parempi kuin 10 m rms (tehollisarvo)
1 000 m:n etdisyydelld mitattuna; tai

2. Ne on suunniteltu kestdméain painetta yli 1 000 m:n syvyyksissi;

2. Seuraavat passiiviset (vastaanottavat, siitd riippumatta, liittyvitko ne normaalissa

kaytossi erillisiin aktiivisiin laitteisiin) jarjestelmit, laitteet tai erityisesti niitd
varten suunnitellut komponentit:

Hydrofonit (muuntimet), joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Sisiltdvit yhteniisid taipuisia antureita tai kokoonpanoja erillisistd
anturielementeist, joiden ldpimitta tai pituus on vahemmén kuin
20 mm ja etdisyys toisistaan vihemman kuin 20 mm;
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2. Sisdltivit jonkin seuraavista anturielementeista:
a. Optisia kuituja;
b.  Pietsosdhkdisid polymeereja; tai
c. Taipuisia pietsosihkoisid keraamisia materiaaleja;

3. 'Hydrofonin herkkyys' ilman kiihtyvyyskompensointia on parempi
kuin -180 dB missi tahansa syvyydessi;

4.  Korkeintaan 35 metrin syvyyksissd toimimaan suunnitellun
'hydrofonin herkkyys' kiihtyvyyskompensoinnin kanssa on parempi
kuin -186 dB;

5. Yli 35 metrin syvyyksissd normaaliin toimintaan suunnitellun

'hydrofonin herkkyys' kiihtyvyyskompensoinnin kanssa on parempi
kuin -192 dB;

6. Yli 100 m:n syvyyksissd normaaliin toimintaan suunnitellun
'hydrofonin herkkyys' kiihtyvyyskompensoinnin kanssa on parempi
kuin -204 dB; tai

7. Suunniteltu toimimaan yli 1 000 m:n syvyyksissi;,

Tekn. huom:

'Hydrofonin herkkyys’ mddritellddn ulostulojdnnitteen rms-arvon ja 1 V:n
rms vertailuarvon suhteen kaksikymmenkertaisena kymmenlogaritmina, kun
hydrofonianturi, ilman etuvahvistinta, asetetaan akustiseen
tasoaaltokenttddn, jonka rms paine on 1uPa. Esimerkiksi -160 dB:n
hydrofoni (vertailuarvo 1 V mikropascalia kohti) antaisi sellaisessa kentdssd
10 V:n ulostulojénnitteen, kun taas toinen -180 dB:n herkkyydelld antaisi
vain 10° V:n ulostulojénnitteen. Siten -160 dB on parempi kuin -180 dB.

Hinattavat akustiset hydrofonijirjestelmit, joilla on jokin seuraavista

ominaisuuksista:

1. Hydrofoniryhmien vilinen etdisyys on vihemmén kuin 12,5 m;

2. Hydrofoniryhmien vélinen etdisyys on 12,5 m-25 m ja ne.on
suunniteltu tai voidaan muuntaa toimimaan yli 35 metrin syvyyksissi;
Tekn. huom: '
6A4001.a.2.b.2 kohdassa termi voidaan muuntaa’ tarkoittaa
varautumista mahdollisuuteen muuttaa kaapelointia tai kytkentoji
hydrofoniryhmien vilisen etdisyyden tai niiden toimintasyvyyden
rajojen muuttamiseksi. Nditd varautumisia ovat: varakaapelointi, joka
ylittdd 10 % kaapelien lukumddrdstd, hydrofoniryhmien vdlisen
etdisyyden sovituslohkot tai sisdiset syvyyden rajoituslaitteet, jotka
ovat sdddettdvia tai jotka ohjaavat useampaa kuin yhtd
hydrofoniryhmdd.

3. Hydrofoniryhmien vilinen etdisyys on 25 m tai enemmaén ja ne on

suunniteltu toimimaan yli 100 m:n syvyyksissg;

6A001.a.2.d kohdan mukaan valvonnanalaiset suunta-anturit;

Pitkittdissuunnassa lujitetut jarjestelmasukat;

Kokoonpantu jirjestelmd on ldpimitaltaan vahemmén kuin 40 mm;

Multipleksoidut hydrofoniryhmien signaalit, jotka on suunniteltu -

toimimaan yli 35:n syvyyksissi tai aseteltava tai irrotettava

syvyysanturilaite yli 35 m:n syvyyksissd tapahtuvaa toimintaa varten;

tai

8.  Hydrofoniominaisuudet ovat 6A001.a.2.a kohdassa madriteltyja;

Naownes

Hinattavia akustisia hydrofonijirjestelmid varten erityisesti suunnitellut
(signaalien) késittelylaitteet, jotka ovat "kiyttdjan ohjelmoitavissa" ja
aika- tai taajuusalueen kisittely ja korrelaatio, mukaan lukien
spektrianalyysi, digitaalinen suodatus ja siteen muotoilu kédyttden nopeaa
Fourier-muunnosta tai muita muunnoksia tai kisittelyja;
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d. Suunta-anturit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Tarkkuus on parempi kuin £0,5 astetta; ja
2. Jokin seuraavista ominaisuuksista:
a. Ne on suunniteltu sisillytettidviksi jarjestelmésukan sisdin ja

toimimaan yli 35 m:n syvyyksissi tai joilla on sdddettdvi tai
irrotettava syvyysanturilaite yli 35m:n syvyyksissi tapahtuvaa
toimintaa varten; tai

b.  Ne on suunniteltu asennettavaksi jarjestelmasukan ulko-puolelle
ja jolla on anturiyksikkd, joka pystyy toimimaan 360:n asteen
kallistumassa yli 35 m:n syvyyksissi;

e. Pohja- tai poukamakaapelijirjestelmit, joilla on jokin seuraavista
ominaisuuksista:
1. Sesisiltdid 6A001.a.2.a kohdassa midriteltyjd hydrofoneja; tai
2. Multipleksoidut hydrofoniryhmien signaalit, jotka on suunniteltu
: toimimaan yli 35:n syvyyksissi tai aseteltava tai irrotettava
syvyysanturilaite yli 35 m:n syvyyksissa tapahtuvaa toimintaa varten;

f. Pohja- tai poukamakaapelijirjestelmid varten erityisesti suunnitellut
(signaalien) kisittelylaitteet, jotka ovat "kdyttdjan ohjelmoitavissa” ja joissa
on aika- tai taajuusalueen kisittely ja korrelaatio, mukaan lukien
spektrianalyysi, digitaalinen suodatus ja siteen muotoilu kiyttien nopeaa
Fourier-muunnosta tai muita muunnoksia tai kasittelyja;

b.  Nopeuskorrelaatiota suorittavat diniluotainlokit, jotka on suunniteltu mittaamaan niitd
kuljettavan aluksen horisontaalista nopeutta merenpohjan suhteen 500 m ylittavilla
aluksen ja merenpohjan vilisilld etdisyyksilla.

6A002 Optiset anturit )
Huom: KATSO MYOS 6A102 KOHTA.

a. Seuraavat optiset ilmaisimet:

Huom: 64002.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi germanium- tai piipohjaisia
valoherkkid komponentteja.

1. Seuraavat "avaruuskelpoiset” solid-state-ilmaisimet:

a. "Avaruuskelpoiset” solid-state ilmaisimet, joilla on kaikki seuraavat:
1. Vastehuippu aallonpituusalueella, joka on yli 10 nm, mutta ei yli
300 nm; ja
2. Vaste yli 400 nm:n aallonpituuksilla vdhemmin kuin 0,1 %
vastehuipusta;

b.  "Avaruuskelpoiset" solid-state ilmaisimet, joilla on kaikki seuraavat:
1. Vastehuippu aallonpituusalueella, joka on yli 900 nm, mutta ei yhi
1200 nm; ja
2. Vasteen "aikavakio" 95 ns tai vdhemman; ja

c. "Avaruuskelpoiset" solid-state ilmaisimet, joiden vastehuippu on
aallonpituusalueella, joka on yli 1 200 nm, mutta ei yli

30 000 nm;
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a.

jatkuu

2.

Seuraavat kuvanvahvistinputket ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a.  Kuvanvahvistinputket, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on yli
400 nm, mutta ei yli 1 050 nm;
2. Elektronista kuvanvahvistusta varten mikrokanavalevy, jonka
reikitiheys (keskipisteiden vilinen etdisyys) on vihemmin kuin
15 pum; ja
3. Seuraavat valokatodit:
. a. S-20-, S-25- tai monialkaalivalokatodit, joiden valoherkkyys
ylittdd 240 pA/lm;
. GaAs- tai GalnAs-valokatodit; tai
c. Muut I1I-V yhdistepuolijohteisiin perustuvat valokatodit;
Huom: 6A4002.a.2.a.3.c kohta ei aseta valvonnanalaiseksi
vhdistepuolijohteisiin perustuvia valokatodeja,
Jjoiden maksimi sciteilynherkkyys on 10 mA/W tai
vihemmdn.

b.  Seuraavat erityisesti suunnitellut komponentit:
1. Mikrokanavalevyt, joiden reikitiheys (keskipisteiden valinen etidisyys)
on 15 pum tai vihemmin;
2. GaAs- tai GalnAs-valokatodit;
3. Muut IlI-V yhdistepuolijohteisiin perustuvat valokatodit;
Huom: 64002.a.2.b.3 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi
yhdistepuolijohteisiin perustuvia valokatodeja, joiden
maksimi sdteilynherkkyys on 10 mA/W tai vahemmdn.

Seuraavat ei-"avaruuskelpoiset” "fokusoivat tasorakenteet":

Tekn. huom:
Lineaarisia tai kaksiulotteisia monielementtisid ilmaisinrakenteita pidetdcdn
"fokusoivina tasorakenteina".

Huom. 1:  6A4002.a.3 kohta sisdltad valojohtavat ja valosahkoiset rakenteet.

Huom. 2:  64002.a.3 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi piipohjaisia "fokusoivia
tasorakenteita”, monielementtisia (korkeintaan 16 elementtid
sisdltavia) koteloituja valojohtavia pareja tai pyrosahkoisia
ilmaisimia, jotka perustuvat joihinkin seuraavista:

a Lyijysulfidi;
b. Triglysiinisulfaatti ja sen muunnokset;
c. Lyijylantaanizirkoniumtitanaatti ja sen muunnokset;
d.  Litiumtantalaatti;
e. Polyvinyylideenifluoridi ja sen muunnokset;
f Strontiumbariumniobaatti ja sen muunnokset; tai
g Lyijyselenidi.
a. Ei-"avaruuskelpoiset" "fokusoivat tasorakenteet", joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:
1. Yksittdisten elementtien vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on
yli 900 nm mutta ei yli 1 050 nm; ja
2. Vasteen "aikavakio" on vihemmain kuin 0,5 ns;
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b.  Ei-"avaruuskelpoiset" "fokusoivat tasorakenteet", joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:
1. Yksittdisten elementtien vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on
yli 1 050 nm mutta ei yli 1 200 nm; ja
2. Vasteen "aikavakio” on 95 nis tai vihemman,;
C. Yksittdisten elementtien vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on yli
1 200 nm, mutta ei yli 30 000 nm;
b. Etdishavainnointisovelluksiin suunnitellut "yksispektriset kuvausanturit” ja
"monispektriset kuvausanturit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1.  Hetkellinen nikodkenttd (IFOV) on vihemman kuin 200 prad (mikroradiaania); tai
2. Ne on miiritelty toimimaan aallonpituusalueella, joka on yli 400 nm, mutta ei yli
30 000 nm; tai
a. Ne antavat kuvatiedon ulostulossaan digitaalisessa muodossa; ja
b.  Ne ovat jotain seuraavista:
1. "Avaruuskelpoisia"; tai
2. Ne on suunniteltu ilmassa tapahtuvaan toimintaan suunniteltuja ja
kayttdvat muita kuin pii- 1lmalslm|a joiden IFOV on vihemman kuin
2,5 mrad (milliradiaania);
c. Suorakatselukuvauslaitteet, jotka toimivat spektrin nikyvilld tai infrapuna-alueella ja
jotka sisdltavat jonkin seuraavista:
1. 6A002.a.2.a kohdassa midriteltyja kuvanvahvistinputkia; tai
2. 6A002.a.3 kohdassa médriteltyjd "fokusoivia tasorakenteita";
Tekn. huom:
Termi 'suorakatselu’ viittaa kuvauslaitteisiin, jotka toimivat spektrin nékyvdlld tai
infrapuna-alueella ja jotka ndyttévit visuaalisen kuvan tarkkailijalle muuttamatta kuvaa
sahkoiseksi signaaliksi televisiondyttdd varten, ja jotka eivdt voi tallettaa kuvaa
valokuvana, elektronisesti tai millédan muullakaan tavalla.
Huom: 6A4002.c kohta ei aseta valvonnanalaiseksi seuraavia laitteita, jotka
sisdltavat muita kuin GaAs- tai GalnAs-valokatodeja:
a. Teollisuus- tai siviilikcyttgon tarkoitetut murtohdlyttimet, liikenteessd
tai teollisuudessa kaytettavit litkkeen ohjaus- tai laskentajdrjestelmdit;
b.  Lddketieteelliset laitteet; ~,
c. Teollisuuden laitteet, joita kéytetddin materiaalien ominaisuuksien
tarkastukseen, lajitteluun tai analysointiin;
Teollisten uunien liekinilmaisimet;
e. Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu laboratoriokdyttéon.
d. Seuraavat optisten anturien toimintaa tukevat erikoiskomponentit:

1. "Avaruuskelponset" kryojddhdyttimet;
2. Seuraavat ei-"avaruuskelpoiset” kryojidahdyttimet, _]Olden kylmalahteen lampbtila
on alle 218 K (-55°C):
a. Suljetulla kierrolla varustetut, joiden miiritelty keskiméarainen
vioittumisaika (MTTF) tai keskim#érdinen vikavili (MTBF) ylittda
2 500 tuntia;

b.  Itsesddtdvit Joule-Thomson (JT) -minijadhdyttimet, joiden sisdldpimitta on
vdhemmain kuin 8 mm;
3. Optiset anturointikuidut, jotka on erityisesti valmistettu, joko koostumuksellisesti

tai rakenteellisesti tai pinnoittamalla, akustisesti, termisesti, memaahsestl
sdhkomagneettisesti tai ydinsiteilylle herkiksi;
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e. “Avaruuskelpoiset" "fokusoivat tasorakenteet", joissa on enemmaén kuin
2 048 elementtid ryhmii kohti ja joiden huippuvaste on aallonpituusalueella, joka on yli
300 nm, mutta ei yli 900 nm.
6A003 Kamerat

Huom: KATSO MYOS 6A203 KOHTA.

Huom:

Kamerat, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaiseen
kiiyttoon: katso 8A002.d ja 8A002.e kohta.

a. Seuraavat instrumentointikamerat:

Suurinopeuksiset elokuvakamerat, jotka kdyttivit mitd tahansa filmikokoa vililla

8 mm - 16 mm, mukaan lukien ne kamerat, joissa filmia siirretdn jatkuvasti

kuvausajanjakson aikana, ja jotka kykenevit ottamaan yli 13 150 kuvaa

sekunnissa;

Huom: 64003.a.1 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi siviilikdyttoon
tarkoitettuja elokuvakameroita.

Mekaaniset suurinopeuksiset kamerat, joissa filmi ei liiku ja jotka kykenevit

ottamaan yli 1 000 000 kuvaa sekunnissa taydelld

35 mm:n filmin kuvan korkeudella tai suhteessa suuremmilla nopeuksilla, kun

kuvan korkeus on pienempi tai suhteessa pienemmilld nopeuksilla, kun kuvan

korkeus on suurempi;

Mekaaniset tai elektroniset juovakamerat, joiden piirtonopeus ylittdd 10 mm/ps;

Elektroniset yksittdiskuvakamerat, joiden nopeus ylittdd
1 000 000 kuvaa sekunnissa;

Elektroniset kamerat, joilla on kaikki seuraavat:

a. Elektronisen sulkimen nopeus (avainnuskyky) on vihemmain kuin 1 ps taytta
kuvaa kohti; ja . .

b.  Luettavuusaika sallii yli 125 tdyden kuvan nopeuden sekunnissa;

b. Seuraavat kuvauskamerat:

Huom: 64003.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi televisio- tai videokameraoita,

1.

Jotka on erityisesti suunniteltu televisioldhetyksid varten.

Solid-state-antureita sisiltivit videokamerat, joilla on jokin seuraavista:

a. Enemmin kuin 4 x 10° "aktiivista pikselid" solid-state-matriisia kohti
yksivirikameroissa (mustavalkokameroissa);

b. Enemman kuin 4 x 10° "aktiivista pikselid" solid-state-matriisia kohti
virikameroissa, joissa on kolme solid-state-matriisia; tai

c.  Enemmin kuin 12 x 10°® aktiivista pikselié solid-state-matriisia kohti

virikameroissa, joissa on yksi solid-state-matriisi;
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2. Pyyhkiisevdt kamerat ja pyyhkiisevit kamerajérjestelmit, joilla on kaikki
seuraavat:
a. Lineaarisia ilmaisinryhmii, joissa on enemmaén kuin 8192 elementtid ryhmia
~ kohti; ja )
b. . Yhdessd suunnassa mekaaninen pyyhkdisy;

3.  Kamerat, jotka sisiltivit 6A002.a.2.a kohdassa médriteltyjd kuvanvahvistinputkia;

4.  Kamerat, jotka sisiltivit 6A002.a.3 kohdassa madriteltyjd "fokusoivia
tasorakenteita”;

Huom: 6A4003.b.4 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi seuraaviin
kayttétarkoituksiin suunniteltuja kuvauskameroita, joissa on sellaisia
lineaarisia 'fokusoivia tasorakenteita’, jotka sisdltévit
12 elementtid tai vdhemmadn, ja joissa ei kdytetd aikaviivdstystd ja
integrointia elementeissd:

a Teollisuus- tai siviilikayttoon tarkoitetut murtohdlyttimet,
litkenteessd tai teollisuudessa kéiytettavdit liikkeen ohjaus- tai
laskentajdrjestelmat,

b. Teollisuuden laitteet, joita kdaytetddn Fakennusten, laitteiden tai
teollisuusprosessien ldmpévirtojen havaitsemiseen tai
seuraamiseen; '

c. Teollisuuden laitteet, joita kdytetddan materiaalien
ominaisuuksien tarkastukseen, lajitteluun tai analysointiin;

d Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu laboratoriokdyttoon; tai

e. Lddketieteelliset laitteet.

6A004 Optiikka
a. Seuraavat optiset peilit (heijastimet):
1. "Muotoaan muuttavat peilit", joissa on yhtendiset tai moni-elementtiset pinnat ja
joissa peilipinnan osia voidaan dynaamisesti asetella uudelleen yli 100 Hz:n =~

nopeudella, sekd niitd varten erityisesti suunnitellut osat;

2. Kevyet monoliittiset peilit, joiden keskiméairdinen "ekvivalenttitiheys" on
vihemmin kuin 30 kg/m’ ja joiden kokonaispaino ylittid 10 kg;

3. Kevyet komposiitti- tai vaahtopeilirakenteet, joiden keskiméairiinen
"ekvivalenttitiheys" on vihemman kuin 30 kg/m? ja joiden kokonaispaino ylitt4a
2kg;

4.  Siteen ohjauspeilit, joiden se ldpimitta tai sen padhalkaisijan pituus, jolla latteus on

lambda/2 tai parempi (lambda on 623 nm), on yli 100 mm ja joiden
ohjauskaistanleveys ylittdd 100 Hz;

b.  Sinkkiselenidistd (ZnSe) tai sinkkisulfidista (ZnS) valmistetut optiset komponentit, joiden
lahete on aallonpituusalueella, joka on yli 3 000 nm mutta alle 25 000 nm ja joilla on
jokin seuraavista:

1. Tilavuus ylittdd 100 cm3;t;ai
2. Lépimitta tai padakselin pituus ylittid 80 mm ja paksuus (syvyys) 20 mm;
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c. Seuraavat "avaruuskelpoiset" optisten jérjestelmien osat:

1. Jotka on kevennetty alle 20 %:iin sellaisen massiivikappaleen ekvivalenttitiheyteen
verrattuna, jolla on sama aukko ja paksuus;

2. Raakasubstraatit tai (yksi- tai monikerroksisella, metallisella tai dielektrisells,
johtavalla, puolijohtavalla tai eristdvélld) pinnoitteella pinnoitetut tai suojaavalla
kalvolla varustetut substraatit;

3. Peilien segmentit tai kokoonpanot, jotka on suunniteltu koottavaksi avaruudessa
optiseksi jarjestelmiksi, jonka kokoava aukko on sama tai suurempi kuin
yksittdisen ldpimitaltaan 1 m:n optiikan; -

4.  Jotka on valmistettu "komposiitti"materiaaleista, joiden lineaarinen
limpdlaajenemiskerroin on 5 x 10°® tai pienempi minka tahansa koordinaatin
suunnassa;

d. Seuraavat optiikan ohjauslaitteet:

1. Jotka on erityisesti suunniteltu 6A004.c.1 tai 6A004.c.3 kohdassa madriteltyjen
"avaruuskelpoisten" komponenttien pinnanmuodon tai asennon yllapitoon;

2. Joilla ohjauksen, seurannan, stabiloinnin tai resonaattorin kohdistuksen
kaistanleveydet ovat 100 Hz tai enemman ja tarkkuus 10 prad (mikroradiaania) tai
vihemmain;

3. Kardaanit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a. Maksimikédintyma3 ylittdad 5 astetta;
b. Kaistanleveys 100 Hz tai enemmin;
c. Kulmasuuntausvirhe 200 mikroradiaania tai vahemmdn; tai
d joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. Lapimitta tai padakselin pituus yli 0,15 m, mutta ei yli I m ja
kykenevit yli 2 radiaanin/s? kulmakiihtyvyyksiin; tai
2. Lipimitta tai padakselin pituus on yli 1 m ja kykenevit yli
0,5 radiaanin/s’ kulmakiihtyvyyteen;
4. Jotka on erityisesti suunniteltu ylldpitimain sellaisten vaiheistettujen peiliryhmien

tai segmenttipeilijirjestelmien linjausta, jotka rakentuvat segmentin halkaisijaltaan
tai pidakselin pituudeltaan 1 m:n tai suuremmista peileisté;



SRk A . pa

Euroopan vhteisojen virallinen lehti 145

19.3.1999
6A005 Seuraavat muut kuin 0B001.g.5 tai 0B001.h.6 kohdassa mééritellyt "laserit", komponentit ja

optiset laitteet: .
Huom: KATSO MYOS 6A205 KOHTA.

Huom. 1:  Pulssi"lasereihin kuuluvat ne, jotka toimivat pulssitettuina jatkuva-aaltomoodissa
(CW).

Huom. 2:  Pulssiviritettyihin "lasereihin" kuuluvat ne, jotka toimivat pulssitettuina jatkuvassa
viritetyssd moodissa.

Huom. 3:  Raman-"laserien" valvonnanalaisuus mddritetddn pumppu”laserien” parametrien
mukaan. Pumppu"laserit” voivat olla kaikkia alla kuvattuja "lasereita”.

a. Seuraavat kaasu"laserit™:
1. Excimer-"laserit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a. Lihtdaallonpituus ei ylitd 150 nm ja niilld on jokin seuraavista
ominaisuuksista:

1. LahtSenergia ylittdd 50 mJ pulssia kohti; tai™
2. Keskimidrdinen tai CW-1dhtSteho ylittad 1 W;

b. Lihtdaallonpituus ylittdd 150 nm, mutta ei ylitd 190 nm ja niilld on jokin
seuraavista ominaisuuksista:
1.  Lahtdenergia ylittd 1,5 J pulssia kohti; tai
2. Keskimadrdinen tai CW-ldhtoteho ylittdd 120 W;

c. Lihtoaallonpituus ylittdd 190 nm, mutta ei ylitd 360 nm ja niilld on jokin
seuraavista ominaisuuksista:
1. LihtSenergia ylittdd 10 J pulssia kohti; tai
2. Keskimaérdinen tai CW-ldhtoteho ylittad 500 W; tai

d. Lihtdaallonpituus ylittdd 360 nm ja niilld on jokin seuraavista
ominaisuuksista: ]
1. LihtSenergia ylittdad 1,5 J pulssia kohti; tai
2. Keskiméadrdinen tai CW-ldhtdenergia ylittda 30 W;

Huom: Erityisesti litografialaitteita varten suunniteltujen excimer-
"lasereiden” osalta katso 3B001 kohta.

2. Seuraavat metallih6yry"laserit":
a. Kupari(Cu)"laserit", joiden keskimi#érdinen tai CW-ldhtoteho ylittdd 20 W;
b. Kulta(Au)"laserit", joiden keskim#drdinen tai CW-ldhtoteho ylittdd 5 W;
c. Natrium(Na)"laserit", joiden lahtteho ylittdd 5 W,

d. Barium(Ba)"laserit", joiden keskimaardinen tai CW-lihtoteho ylittdd 2 W;
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a.

Hiilimonoksidi(CO)"laserit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a. Lahtdenergia ylittdd 2 J pulssia kohti ja pulssi"huipputeho” ylittda 5 kWi; tai
b. Keskimidrdinen tai CW-13htoteho ylittdd 5 kW;

Hiilidioksidi(CO;)"laserit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. CW-ldhtoteho ylittda 15 kW;

b.  Pulssiulostulon "pulssin kesto" ylittdd 10 ps ja niilld on jokin seuraavista
ominaisuuksista:
1. Keskimdirdinen ldhtoteho ylittad 10 kW; tai
2. Pulssi"huipputeho” ylittdd 100 kW; tai

c. Pulssiulostulon "pulssin kesto" on 10 ps tai véhemmin ja niilld on jokin
seuraavista ominaisuuksista: ‘
1. Pulssin energia ylittdd 5 J pulssia kohti; tai
2. Keskiméirdinen lahtoteho ylittad 2,5 kW,

Seuraavat "kemialliset laserit":
a. Vetyfluoridi(HF)"laserit";
b. Deuteriumfluoridi(DF)"laserit";
c. Seuraavat "siirtolaserit":
1. Happijodi(O,-1)"laserit";
2. Deuteriumfluoridihiilidioksidi(DF-CO;)"laserit";

Kryptonioni- tai argonioni"laserit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a. Lihtoenergia ylittdd 1,5 J pulssia kohti ja pulssi"huipputeho” ylittda

50 W; tai ,
b. Keskimadridinen tai CW-1ahtoteho ylittdad 50 W,

Muut kaasu"laserit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

Huom: 64005.a.7 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi typpi"lasereita”.
a. Lahtoaallonpituus ei ylitd 150 nm ja niilld on jokin seuraavista
ominaisuuksista:
1. Laht6energia ylittdd 50 mJ pulssia kohti ja pulssi"huipputeho" ylittdd
1 W; tai
2. Keskimadrdinen tai CW-ldhtéteho ylittdd 1 W;
b.  Lé&htdaallonpituus ylittdd 150 nm mutta ei 800 nm ja niill4 on jokin

seuraavista ominaisuuksista:
1. Lahtoenergia ylittdd 1,5 J pulssia kohti ja pulssi"huipputeho" ylittd

30 W; tai
2. Keskimadrdinen tai CW-ldhtoteho ylittdd 30 W,
c. Lahtoaallonpituus ylittdd 800 nm mutta ei 1400 nm ja niilld on jokin

seuraavista ominaisuuksista:
1. Lahtdenergia ylittdd 0,25 J pulssia kohti ja pulssi"huipputeho™ ylittdd

10 W; tai
2. Keskimadridinen tai CW-lahtéteho ylittad 10 W; tai
d. Lahtoaallonpituus ylittdd 1 400 nm ja keskimdérdinen

CW-ldhtoteho ylittda 1 W;
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6A005 jatkuu

b.

Seuraavat puolijohde-"laserit”, joiden aallonpituus on vahemmén kuin
950 nm tai enemmaén kuin 2 000 nm:

1. Erilliset yksitransversaalimoodissa toimivat puolijohde”laserit”, joiden
keskimairdinen tai CW-1ahtoteho ylittdd 100 mW,

2. Erilliset, monitransversaalimoodissa toimivat puolijohde"laserit" tai erillisten
puolijohde"laserien"-ryhmiit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a. LihtSenergia ylittdd 500 pJ pulssia kohti ja pulssi"huipputeho™ ylittdd 10 W;
tai
b. Keskimadrdinen tai CW-14ht6teho ylittdd 10 W,

Tekn. huom:

Puolijohdelasereita kutsutaan tavallisesti "laser "diodeiksi.

Huom. 1:  6A4005.b kohta sisdltid puolijohdelaserit, joilla on optinen ulostulo
(esim. kuituoptiset héntdkaapelit).

Huom. 2:  Erityisesti muita laitteita varten suunniteltujen puolijohdelaserien
valvonnanalaisuus mddrdytyy ndiden muiden laitteiden mukaan.

Seuraavat jahme"laserit": , -
1. "Viritettdvit" "laserit", joilla on jokin seuraavista:

Huom: 6A4005.c.1 kohta sisdltda titaani-safiiri- (Ti:Al,03), tulium-YAG-
(Tm:YAG), tulium-YSGG- (Tm:YSGG), aleksandriitti- (Cr:BeAl;O) ja
varikeskus"laserit".

a. Lihtoaallonpituus on vahemmin kuin 600 nm ja niilld on jokin seuraavista
ominaisuuksista:
1.  Lahtdenergia ylittdd 50 mJ pulssia kohti ja pulssi"huipputeho” ylittdad
1'W; tai
2. Keskimadrdinen tai CW-ldhtoteho ylittad 1 W;

b. Lihtoaallonpituus on 600 nm tai enemmén mutta ei ylitd
1 400 nm ja niilld on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1.  Lihtdenergia ylittad 1 J pulssia kohti ja pulssi"huipputeho” ylittad
20 W; tai
2. Keskiméardinen tai CW-1dhtdteho ylittdd 20 W; tai

c. LihtSaallonpituus ylittid 1 400 nm ja niilld on jokin seuraavista
ominaisuuksista:
1. Lihtenergia ylittda 50 mJ pulssia kohden ja pulssi"huipputeho”
ylittdaa 1 W; tai _
2. Keskimidrdinen tai CW-1ahtdteho ylittdd 1 W;
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2. Seuraavat ei-"viritettdvit" "laserit":

Huom:

6A4005.c.2 kohta sisdltda atomitransitio-jihme"laserit”.

Seuraavat neodyymilasi"laserit":
Q-kytkin"laserit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a.  Lahtoenergia ylittdd 20 J mutta ei 50 J pulssia kohden ja

keskimaérédinen lahtsteho ylittdd 10 W; tai
b. Lihtoenergia ylittdd 50 J pulssia kohden;

Ei-Q-kytkin"laserit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
a.  Léahtoenergia ylittdd 50 J mutta ei ylitd 100 J pulssia kohden ja

keskimadrdinen lahtoteho ylittad 20 W; tai
b.  Lahtoenergia ylittdd 100 J pulssia kohden;

Seuraavat neodyymiseostetut (muut kuin lasi-) "laserit", joiden
ldhtaallonpituus on yli 1 000 nm, mutta alle
1 100 nm:

Neodyymiseostetut (muut kuin lasi-) "laserit”, joiden ulostulon

aallonpituus ylittdd 1 000 nm, mutta ei yliti 1 100 nm: katso

6A4005.c.2.c kohta.

Pulssiviritetyt, moodilukitut "Q-kytkinlaserit", joiden pulssin kesto on
vihemmin kuin 1 ns ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. "Huipputeho" ylittdd 5 GW,
b.  Keskimidriinen lahtsteho ylittdd 10 W; tai
c. Pulssienergia ylittai 0,1 J;

Pulssiviritetyt, "Q-kytkinlaserit", joiden pulssin kesto on 1 ns tai

enemmdn ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a, Yksitransversaalimuodon ulostulon:
L "Huipputeho" ylittdd 100 MW;
2. Keskimadrdinen lahtoteho ylittad 20 W tai
3. Pulssienergia ylittdd 2 J; tai
b. Monitransversaalimuodon ulostulon:

1. "Huipputeho" ylittda 400 MW;
2. Keskimdardinen lahtoteho ylittad 2 kW; tai
3. Pulssienergia ylittdd 2 J;

Pulssiviritetyt, ei-"Q-kytkinlaserit", joiden:
a, Yksitransversaalimuodon ulostulon:

1. "Huipputeho" ylittdd 500 kW; tai

2. Keskiméairiinen lhtoteho ylittdd 150 W,
b. Monitransversaalimuodon ulostulon:

1. "Huipputeho” ylittdd 1 MW; tai

2. Keskiméiriinen teho ylittds 2 kW;
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4.  Jatkuvasti viritettdvit "laserit", joiden:
a. Yksitransversaalimuodon ulostulon:
1. "Huipputeho" ylittda 500 kW; tai
2, Keskimaériinen tai CW-1ghtoteho ylittdd 150 W; tai
b. Monitransversaalimuodon ulostulon:
1. Huipputeho ylittdd 1 MW, tai
2. Keskimaardinen tai CW-lahtéteho ylittdd 2 kW,
c. Muut ei-viritettdvit "laserit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. Aallonpituus on alle 150 nm ja jokin seuraavista ominaisuuksista:
a. Lihtdenergia ylittdd 50 mJ pulssia kohden ja pulssin
"huipputeho” ylittdd 1 W; tai
b. Keskimadrdinen tai CW-ldhtoteho ylittdd 1 W;
2. Aallonpituus on 150 nm tai enemmén mutta ei ylitd 800 nm ja jokin
seuraavista ominaisuuksista:
a. Liht6energia ylittad 1,5 J pulssia kohden ja pulssin
"huipputeho” ylittad 30 W; tai
b. Keskimairdinen tai CW-lihtéteho ylittis 30 W:
3. Aallonpituus ylittdd 800 nm mutta ei ylitd 1 400 nm:
a. "Q-kytkinlaserit", joiden:
1. Lihtoenergia ylittdd 0,5 J pulssia kohden ja pulssin
"huipputeho” ylittdd 50 W; tai
2. Keskimadrdinen lihtoteho ylittis:
a. Yksi-transversaali "lasereilla" 10 W;
b. Moni-transversaali "lasereilla" 30 W;
b.  Ei-"Q-kytkinlaserit", joiden:
1. Lihtoenergia ylittda 2 J pulssia kohden ja pulssin
"huipputeho” ylittdd 50 W tai
2. Keskimaarainen tai CW-lahtSteho ylittds 50 W;
4. Aallonpituus yhttaa 1 400 nm JaJokm seuraavista ominaisuuksista:
a. Lihtoenergia ylittdd 100 mJ pulssia kohden ja pulssin
"huipputeho” ylittdd 1 W; tai
b. Keskimaariinen tai CW-Ishtsteho ylittds 1 W,
d.  Viriaine- ja muut neste"laserit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

a.

b.

Aallonpituus on alle 150 nm ja:
Lihtdenergia ylittdd 50 mJ pulssia kohden ja pulssin "huipputeho” ylittad

1 W; tai
Keskimadriinen tai CW-lahtoteho ylittdd 1 W,
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6A005

d.

Aallonpituus on 150 nm tai enemmén mutta ei ylitd 800 nm ja jokin seuraavista

ominaisuuksista: '

a. Lihtoenergia ylittdd 1,5 J pulssia kohden ja pulssin "huipputeho” ylittida
20 W5

b. Keskiméiriinen tai CW-ldhtoteho ylittdd 20 W; tai

c. Sisdltdvit pitkittdistyyppisen pulssivérahtelijan, jonka keski-maérédinen
ldhtsteho ylittdd 1 W ja toistotaajuus ylittdd 1 kHz, jos pulssin kesto on -
vihemmin kuin 100 ns;

Aallonpituus ylittdd 800 nm mutta ei ylitd 1 400 nm ja jokin seuraavista:

a. LihtSenergia ylittda 0,5 J pulssia kohden ja pulssin "huipputeho” ylittda
10 W; tai

b.  Keskimiiriinen tai CW-ldhtoteho ylittaa 10 W;

Aallonpituus ylittdd 1 400 nm ja jokin seuraavista:

a. Léhtsenergia ylittdd 100 mJ pulssia kohden ja pulssin "huipputeho” ylittdd
1 W; tai

b.  Keskimairdinen tai CW-ldhtoteho ylittaa 1 W;

Seuraavat komponentit:

1.

Aktiivisella jaghdytykselld tai lampdputkijaahdytykselld jadhdytetyt peilit;

Tekn. huom:

Aktiivinen jddhdytys on optisten osien jadhdytystekniikka, jossa kdytetdidn
valittomdsti optisen komponentin pinnan alla virtaavia nesteitd (nimellisetdisyys
optisesta pinnasta véhemmdn kuin 1 mm) siirtdmdan lampéad optiikasta.

Optiset peilit tai lapdisevit tai osittain lapiisevit optiset tai sahkooptiset
komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu kdytettdvaksi valvonnanalaisten
"lasereiden” kanssa,

Seuraavat optiset laitteet:

Huom: "SHPL"-sovelluksissa toimimaan kykenevdit yhteisen aukon optiset elementit:
Y p

katso asetarvikeluettelo.

Dynaamiset aaltorintaman (vaiheen) mittauslaitteet, joilla voidaan rekister6ida
ainakin 50 positiota siteen aaltorintamasta, ja joilla on jokin seuraavista:

a. Kuvataajuus on 100 Hz tai enemmin ja vaiheen erottelukyky vihintddn 5 %
sdteen aallonpituudesta; tai
b. Kuvanopeus on 1000 Hz tai enemmin ja vaiheen erottelukyky vahintaén

20 % siteen aallonpituudesta;

"Laserien" diagnostiikkalaitteet, joilla kyetddn mittaamaan
"SHPL"-jdrjestelmin siteen ohjauksen kulmavirheitd, jotka ovat
10 prad tai pienempié;

Optiset laitteet, kokoonpanot tai komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu
vaiheistettujen ryhmien koherenttia sidettd kombinoivaa "SHPL"-jarjestelmaé
varten tarkkuudella, joka on seuraavista pienempi: (Lambda)/10 suunnitellulla
aallonpituudella tai 0,1 pm;

Erityisesti "SHPL"-jérjestelmissi kadytettdviksi tarkoitetut projektioteleskoopit.
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6A006 Seuraavat "magnetometrit", "magneettikentin gradiometrit", "itseisjohtavuuteen perustuvat

magneettikentin gradiometrit" ja kompensointijérjestelmét seka niité varten erityisesti
suunnitellut komponentit:

Huom: 64006 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi instrumentteja, jotka on erityisesti

h.

suunniteltu lddketietellisen diagnostiikan biomagneettisia mittauksia varten.

"Magnetometrit", jotka kédyttavit "suprajohtavaa”, optisesti pumpattua tai ydinpresessio-

~ (protoni/Overhauser-) "teknologiaa", ja joiden "kohinataso" (herkkyys) on alempi

(parempi) kuin 0,05 nT rms Hz:n nelidjuurta kohti;

Induktiokelamagnetometrit, joiden "kohinataso" (herkkyys) on alempi (parempi) kuin:
1. 0,05 nT Hz:n nelidjuurta kohti alle 1 Hz:n taajuuksilla;

2. 1 x 10? nT Hz:n nelisjuurta kohti taajuuksilla 1 Hz-10 Hz; tai

3. 1 x 10 nT Hz:n nelidjuurta kohti taajuuksilla yli 10 Hz;

Kuituoptiset "magnetometrit”, joiden "kohinataso" (herkkyys) on alempi (parempi) kuin
1 nT Hz:n neli6juurta kohti;

"Magneettikentin gradiometrit", jotka kiyttévit useita 6A006.a, 6A006.b tai 6A006.c
kohdassa méiriteltyjd "magnetometrejd"; -

Kuituoptiset "itseisjohtavuuteen perustuvat magneettikentdn gradiometrit”, joiden
magneettisen grdienttikentdn "kohinataso" (herkkyys) on alempi (parempi) kuin

0,3 nT/m Hz:n neligjuurta kohti;

"[tseisjohtavuuteen perustuvat magneettikentin gradiometrit”, jotka kéyttavdt muuta kuin
kuituoptista "teknologiaa" ja joiden magneettisen gradienttikentin kohinataso (herkkyys)
on alempi (parempi) kuin

0,015 nT/m Hz:n nelidjuurta kohti;

Magneettiset kompensointijirjestelmit sellaisia magneettisia antureita varten, jotka on
suunniteltu toimimaan liikkuvilla alustoilla;

Seuraavat "suprajohtavat” sahkdmagneettiset anturit, jotka sisdltdvit "suprajohtavista”
materiaaleista valmistettuja osia ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Ne on suunniteltu toimimaan ainakin yhden "suprajohtavan” ainesosansa
"kriittisen" ldmpétilan alapuolella (mukaan lukien Josephson-ilmidlaitteet tai
suprajohtavat kvantti-interferenssilaitteet (SQUIDS = Superconductive Quantum
Interference Devices));

2. Ne on suunniteltu havaitsemaan sihkdmagneettisen kentén vaihteluja 1 kHz:n
taajuudella tai sen alapuolella; ja

3. Joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. Sisiltivit ohutkalvo-SQUIDS-laitteita, joiden minimiviivanleveys on alle 2 um
ja jotka on varustettu sisddnmeno- ja ulostuloliitdntépiireilld;

b. Suunniteltu toimimaan magneettikentin muuttumisnopeudella, joka ylittad
1x10° magneettivuon kvanttia sekunnissa;

¢. Suunniteltu toimimaan ilman magneettista suojausta maan magneettikentdssé;
tai

d. Lampéstilakerroin on vahemman (pienempi) kuin 0,1 magneettivuon kvanttia/K.
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6A007

6A008

Seuraavat gravimetrit sekd painovoimagradiometrit:
Huom: KATSO MYOS 6A107 KOHTA.

a. Maalla kiytettiviksi suunnitellut tai muunnetut gravimetrit (painovoiman mittarit), joiden
staattinen tarkkuus on vdhemmain (parempi) kuin 10 pgal;
Huom: 6A007.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kvartsielementtida kayttévid
(Worden-tyyppisid) maapohjan gradiometrejd.

b.  Liikkuville alustoille suunnitellut gradiometrit, joiden:
1.  Staattinen tarkkuus on parempi kuin 0,7 mgal; ja
2.  Toimintatarkkuus kdyt6ssi (toiminnassa) on parempi kuin 0,7 mgal ja
vakiintumisaika on vihemman kuin 2 minuuttia kaikissa lasni olevien korjaavien
kompensointien ja liikkeen vaikutusten kombinaatioissa;

c. Painovoimagradiometrit.
Tutkajdrjestelmiit, -laitteet ja -kokoonpanot, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, ja niitd

varten erityisesti suunnitellut komponentit:
Huom: KATSO MYOS 6A108 KOHTA.

Huom: 6A008 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:
a. Toisiovalvontatutkia (SSR);
b. Yhteentormdyksen estamiseen tarkoitettuja autotutkia;

c. Nayttopddtteird tai monitoreja, joita kaytetddn lennonjohdossa (ATC), ja
joissa ei ole enempdd kuin
12 erottuvaa elementtici mm kohden;

d Ilmatieteellisia (sddhavainto-) tutkia.

a. Jotka toimivat taajuuksilla 40 GHz - 230 GHz ja keskimééréinen 1aht6teho on yli
100 mW;

b. Joissa on viritettavi kaistanleveys, joka on yli £ 6,25 % keskitoimintataajuudesta;
Tekn. huom: .
‘Keskitoimintataajuus’ on puolet korkeimman ja alhaisimman mddritellyn
toimintatagjuuden summasta.

c. Jotka kykenevit toimimaan samanaikaisesti useammalla kuin kahdella
kantoaaltotaajuudella;

d. Jotka kykenevit toimimaan synteettisessd apertuuri- (SAR), ké#nteisessé synteettisessa
apertuuritutkamoodissa (ISAR) tai sivukulma-tutkamoodissa(SLAR);

€. Jotka sisiltdvit "elektronisesti ohjattavia vaiheistettuja ryhmaantenneja";
f. Jotka kykeneviit ei-yhteistoiminnallisten kohteiden korkeuden méairittimiseen;
Huom: 6A4008.f kohta ei aseta valvonnanalaiseksi ICAO:n standardien mukaisia

tarkkuuslahestymistutkalaitteita (PAR).

g Jotka on erityisesti suunniteltu kéytettiviksi ilmassa (asennettuina ilmapalloon tai
lentokoneen rakenteisiin) ja varustettu Doppler-"signaalinkisittelylla" liikkkuvien
kohteiden havaitsemiseksi;
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6A008 Jatkuu

h.

Jotka kisittelevit tutkasignaalia kiyttden:
1. "Tutkan hajaspektri"tekniikkaa; tai
2. "Tutkan taajuushyppely"tekmlkkaa

Jotka takaavat maanpinnalla toimittaessa maksimi"néyttéalueen", joka ylittdd 185 km;

Huom: 6A008.i kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:
a. Kalastusalueiden valvontatutkia;
b.  Maanpinnalla olevia tutkalaitteita, jotka on erikoisesti suunniteltu

reittilentoliikenteen ohjausta varten eikd niiden kdyttoon erityisesti
suunniteltuja ohjelmia, edellyttden, etti.

1 Sen maksimi"ndyttoalue" on 500 km tai vahemmdn,
2. Se on konfiguroitu siten, ettd tutkan maalitietoa voidaan

ldhettdd vain yhteen stuntaan tutka-asemalta yhteen tai
useampaan siviililennonjohtokeskukseen;

3. Siind ei ole varauduttu tutkan pyyhkdisynopeuden
kauko-ohjaukseen reitin varrella olevasta
lennonjohtokeskuksesta; ja

4. Sen on oltgva kiintedsti rakennettu.

c. Sddhavaintopallojen seurantatutkia. -
"Laser"tutkat tai valoon perustuvat havainnointi- ja etdisyydenmittauslaitteet (LIDAR),
joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.  Ne ovat "avaruuskelpoisia”; tai

2. Ne kiyttavit koherenttia heterodyne- tai homodyneilmaisutekniikkaa ja niiden
kulmanerottelukyky on parempi kuin 20 prad (mikroradiaania);

Huom: 6A4008.j kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kartoitukseen tai ilmatieteellisiin

havaintoihin erityisesti suunniteltuja LIDAR-laitteita.

Sisiltavit "signaalinkisittelyd" varten alajarjestelmii, jotka kiyttdvit
"pulssikompressio"tekniikkaa ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

-1. "Pulssikompressio"suhde ylittdaa 150; tai

2, Pulssin leveys on vihemmin kuin 200 ns; tai

Sisdltivit tiedonkisittelyn alajérjestelmid, jotka:

1. Suorittavat "automaattista kohteen seurantaa", joka kullakin antennin kierroksella
ennakoi maalin aseman pidemmiille kuin seuraavan antennin siteen ohimenon
ajankohtaan; - :

Huom: 6A4008.1.1 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi vaaratilanteiden
hélytyskykyd lennonjohtOJarjestelnussa tai merenkulku- tai
satamatutkissa.

2. Laskevat kohteen nopeutta ensiétutkan avulla, jolla on ei-periodinen (vaihtuva)
pyyhkdisynopeus;

3. Suorittavat automaattista kohteiden hahmontunnistusta (piirteiden poimintaa) ja
vertaavat kuvioita tietokantoihin talletettuihin kohteiden ominaisuuksiin
(aaltomuotoihin tai kuviin) kohteiden tunnistamista tai luokittelua varten; tai

4.  Suorittavat kahdesta tai useammasta "maantieteellisesti hajallaan" olevasta ja
"toisiinsa kytketysti tutka-anturista" saatujen kohteen tietojen superponointia ja
korrelaatiota tai yhdistelyi kohteen selvittdmiseksi;

Huom: 6A4008.1.4 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi jirjestelmia, laitteita tai
kokoonpanoja, joita kéytetcicin meriliikenteen ohjaamiseen.
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6A102 Muut kuin 6A002 kohdassa mésritellyt siteilya kestdvit ilmaisimet, joita kdytetadn suojaamaan
ydinaseiden vaikutuksilta (esim. sihkdmagneettiselta pulssilta (EMP = Electromagnetic Pulse),
rontgensiteilyltd, yhdistetyiltd paineisku- ja limpdvaikutuksilta) ja voidaan kayttad

"ohjuksissa", ja jotka on suunniteltu tai mitoitettu kestdiméin kokonaisannokseltaan

5 x 10° radin (Si) tai sen ylittavia siteilytasoja.

Tekn. huom:

64102 kohdassa ilmaisimeksi mddritelldiin mekaaninen, sdhkdinen, optinen tai kemiallinen

laite, joka automaattisesti tunnistaa ja tallentaa tai rekisterdi drsykkeen, kuten ympdriston

paineen tai lampétilan muutoksen, sihkiisen tai sGhkémagneettisen signaalin tai
radioaktiivisesta aineesta lihtevdn sdteilyn.

6A107 Seuraavat painovoiman mittarit (gravimetrit) ja gravimetrien ja painovoimagradiometrien
komponentit:

a. Muut kuin 6A007.b kohdassa madritellyt gravimetrit, jotka on suunniteltu tai muunnettu
ilmassa tai merelld tapahtuvaa kdyttod varten ja joiden staattinen tai operationaalinen
tarkkuus on 0,7 mgal tai sitd vdhemman (parempi) ja joiden vakiintumisaika on kaksi
minuuttia tai véihemmaén.

b.  Komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu 6A007.b kohdassa tai 6A107.a kohdassa
madriteltyji gravimetreji ja 6A007.c kohdassa midriteltyjd painovoimagradiometrejd
varten. , -

6A108 Seuraavat muut kuin 6A008 kohdassa madritellyt tutkajérjestelmit ja seurantajirjestelmét:

a. Tutka- ja lasertutkajérjestelmit, jotka on erityisesti suunniteltu kiytettiviksi 9A004
kohdassa médritellyissd avaruuteen laukaisussa kéytettdvissd kantoraketeissa tai 9A104
kohdassa miiritellyissd luotainraketeissa;

b. Seuraavat tarkkuusseurantajirjestelmit, joita voidaan kayttaa "ohjuksissa":

1. Seurantajirjestelmit, jotka kdyttavit koodin kdintdjad yhdessd maanpinnalla tai
ilmassa olevien vertailupisteiden tai navigointisatelliitti-jarjestelmien kanssa
tosiaikaiseen lentosijainnin ja -nopeuden mittausten suorittamiseen;

2. Instrumenttietdisyystutkat, mukaanlukien niihin liittyvit
optiset/infrapunaseurantalaitteet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a. Kulmaresoluutio on parempi kuin 3 milliradiaania (0,5 millid);
b.  Toimintaetdisyys on 30 km tai suurempi ja etdisyysresoluutio parempi kuin
10 m rms;
c.  Nopeusresoluutio on parempi kuin 3 m/s.
6A202 Valomonistinputket, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
a.  valokatodipinta on suurempi kuin 20 cm’ ; ja
b. anodipulssin nousuaika on lyhyempi kuin 1 ns.
6A203 Seuraavat muut kuin 6A003 kohdassa miiritellyt kamerat ja komponentit:

a. Seuraavat mekaaniset pydrivipeiliset kamerat ja niitd varten erityisesti suunnitellut
komponentit:
1. Erilliskuvia ottavat kamerat, joiden tallennusnopeus on suurempi kuin
225 000 kuvaa/s;

2. Juovakamerat, joiden piirtonopeus on suurempi kuin 0,5 mm/us;

Huom: 6A4203.a kohdassa néiiden kameroiden komponentteihin sisdltyvit niiden
synkronointi-elektroniikkayksikét sekd turbiineista, peileistd ja laakereista
koostuvat roottorikokoonpanot.
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6A203 jatkuu

b.  Seuraavat elektroniset juova- ja erilliskuvakamerat, putket ja laitteet:
’ 1. Elektroniset juovakamerat, jotka kykenevit 50 ns:n tai lyhyempéaan
aikaresoluutioon;
2. Juovaputket 6A203.b.1 kohdassa madriteltyja kameroita varten;
3. Elektroniset (tai elektronisin sulkimin varustetut) erilliskuvakamerat, joiden

valotusaika kuvaa kohden on 50 ns tai lyhyempi;

4.  Seuraavat erilliskuvaputket tai solid-state-kuvauslaitteet, joita kaytetdén 6A203.b.3
kohdassa médriteltyjen kameroiden kanssa:

a. Lihitarkenteiset kuvantehostinputket, joissa valokatodi on muodostettu
lapinikyville johtavalle pinnoitteelle valokatodin pintavastuksen
pienentdmiseksi; o i

b.  Piitehostinkohtiolevylld (SIT = Silicon Intensifier Target) varustetut
hilakameraputket, joiden nopeatoiminen jérjestelma mahdollistaa
valokatodilta tulevien valosihkdisten elektronien verdjéinnin ennen niiden
iskeytymisti SIT-levylle;

c. Kerr- tai Pockel-kennoon perustuva sahk&optinen suljin;

d. Muut erilliskuvaputket ja solid-statekuvauslaitteet, joiden pikakuvauksen
verijointiaika on lyhyempi kuin 50 ns ja jotka on erityisesti suunniteltu
6A203.b.3 kohdassa midriteltyjd kameroita varten;=

c. Steilya kestavit TV-kamerat tai niissa kiytetyt linssit, jotka on erityisesti suunniteltu tai
mitoitettu kestimazn yli 50 x 10° Gy:n (Silicon) (5 x 10° radin (Silicon)) siteilyn
kokonaisannosta toiminnallisuuden siitd kdrsimatta.

Tekn. huom:
Termilld Gy (Silicon) tarkoitetaan jouleina kilogrammaa kohti ilmaistua energiaa, jonka
suojaamaton silikonitestikappale imee itseensd altistuessaan ionisoivalle sdteilylle.

6A205 Seuraavat, muut kuin 0B001.g.5, 0B001.h.6 tai 6A005 kohdassa madritellyt "laserit", |
"laser"vahvistimet ja oskillaattorit:

a. . Argonioni"laserit", joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
1.  toimivat 400 nm:n ja 515 nm:n vililld olevilla aallonpituuksikka; ja
2. keskimadrdinen ldhtdteho on suurempi kuin 40 W;
b.  Viritettavit pulssitoimiset yksimuoto-vériainelaser-oskillaattorit, joilla on kaikki
seuraavat ominaisuudet:
1. ne toimivat 300 nm:n ja 800 nm:n valilld olevilla aallonpituuksilla;
2. 1 W suurempi keskimédrdinen lahtoteho; '
3. toistotaajuus on suurempi kuin 1 kHz;
4,  pulssin leveys pienempi kuin 100 ns;
c. Viritettdvit pulssitoimiset viriaine"laser"vahvistimet ja oskillaattorit, joilla on kaikki
seuraavat ominaisuudet:
1. ne toimivat 300 nm:n ja 800 nm:n vililld olevilla aallonpituuksilla;
2. keskimagriinen lihtSteho on suurempi kuin 30 W;
3. toistotaajuus suurempi kuin 1 kHz;
4. pulssin leveys alle 100 ns;
Huom: 6A4205.c kohta ei aseta valvonnanalaiseksi yksimuoto-oskillaattoreita.
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d.  Pulssitoimiset hiilidioksidi"laserit", joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1.  netoimivat9 000 nm:n ja 11 000 nm:n vililld olevilla aallonpituuksilla;
2. toistotaajuus on suurempi kuin 250 Hz;
3. keskimaérdinen lahtSteho suurempi kuin 500 W; ja
4. pulssin leveys alle 200 ns;
e.  Paravetykdyttdiset Raman-muuntimet, jotka on suunniteltu toimimaan 16 mikrometrin
ldhtbaaltopituudella ja joiden toistotaajuus on suurempi kuin 250 Hz,
f. Pulssiviritettdvit, neodyymiseostetut "Q-kytkin-laserit" (muut kuin lasi-), joilla on kaikki
seuraavat ominaisuudet: )
1. L&htoaallonpituus ylittdd 1 000 nm, mutta ei ylitd 1 100 nm;
2. Pulssinkesto on 1 ns tai enemmin; ja
3. Monitransversaalimoodin ulostulo, jonka keskimairdinen teho ylittdd 50 W,
6A225 Nopeusinterferometrit yli 1 km/s nopeuksien mittaamiseksi lyhyemman kuin 10 mikrosekunnin
aikajakson kuluessa
Huom: 64225 kohtaan sisdltyvdt sellaiset nopeusinterferometrit kuten VISAR:it ja DLI:t
(dopplerlaserinterferometrit). .
6A226 Seuraavat paineanturit:
a. Manganiini-anturit, joilla mitataan yli 10 GPa:n paineita, tai
b. Kvartsipaineanturit, joilla mitataan yli 10 GPa:n paineita.
6B Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet
6B004 Optiset laitteet seuraavasti:

a. Laitteet, joilla mitataan absoluuttista heijastumissuhdetta 0,1 %:n tarkkuudella
heijastumissuhteen arvosta;

b. Muut laitteet kuin optisen pinnan sironnan mittarit, joiden himmentimatén aukko on
suurempi kuin 10 cm, ja jotka on erityisesti suunniteltu epitasaisen optisen pinnan kuvan
(profiilin) mittaamiseen 2 nm:n tai pienemmdilla (paremmalla) "tarkkuudella” tarvittavaa
profiilia vasten.

Huom: 6B004 kohta ei aseta valvonnanal.aiseksi mikroskooppeja.
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6B007 Laitteet, joilla tuotetaan, linjataan ja kalibroidaan maalle asennettavia painovoiman mittareita,
joiden staattinen tarkkuus on parempi kuin 0,1 mgal.
6B008 Tutkan kaikupinnan pulssimittausjirjestelmit, joiden ldhetettdvien pulssien leveydet ovat 100 ns
tai vihemmin, ja niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit.
Huom: KATSO MYOS 6B108 KOHTA.
6B108 Jdrjestelmait, joita voidaan kdyttdd "ohjuksissa” ja niiden alajérjestelmissi ja jotka on erityisesti
suunniteltu tutkapoikkipintojen mittaamiseen.
6C Materiaalit
6C002 Seuraavat optiset anturimateriaalit: )
a. Telluuri (Te) alkuaineena, jonka puhtausaste on 99,9995 % tai korkeampi;
b.  Kadmiumsinkkitelluoidin (CdZnTe), jonka sinkkipitoisuus on alle
6 painoprosenttia, kadmiumtelluridin (CdTe), tai elohopeakadmiumtelluridin (HgCdTe)
yksittdiskiteet puhtausasteesta riippumatta, mukaan lukien niiden epitaksikiekot.
6C004 Seuraavat optiset materiaalit:

a. Sinkkiselenidi (ZnSe)- ja sinkkisulfidi (ZnS)-"substraattiaihiot", jotka on tuotettu
kemiallisella kaasufaasnpmnoxtusmenetelmallaJajmlla on jokin seuraavista:

1. Tilavuus suurempi kuin 100 em?; ; tai
2. Lipimitta suurempi kuin 80 mm ja paksuus 20 mm tai enemman;
b.  Seuraavien sdhkdoptisten materiaalien synteettiset kiteet:

1. Kaliumtitanyyliarsenaatti (KTA);
2. Hopeagalliumselenidi (AgGaSe,);

3. Talliumarseeniselenidi (Tl;AsSe3, tunnetaan myds nimelld TAS);
c. Epalmeaanset optiset materiaalit, joilla on kaikki seuraavat:
1. Kolmannen tason suskeptibiliteetti (khi 3) on 10°m?*/V? tai enemmin; ja
2. Vasteaika on vihemmain kuin 1 ms;
d.  Piikarbidista tai beryllium-beryllium (Be/Be) -pinnoitetuista materiaaleista valmistetut

"substraattiaihiot", joiden ldpimitta tai padakselin pituus on yli 300 mm;
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6C005
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6D002

6D003
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e.  Lasi, mukaan lukien kvartsilasi, fosfaattilasi, fluorofosfaattilasi, zirkoniumfluoridi (ZrF,)
ja hafniumfluoridi (HfFy), joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1.  Hydroksyyli-ioni{(OH-)konsentraatio on vihemmaén kuin 5 ppm;
2. Metallisten epipuhtauksien kokonaistaso on vihemmén kuin 1 ppm; ja
3. Korkea homogeenisuus (refraktiovarianssin indeksi) on vihemmin kuin 5 x 10°;

f.  Synteettisesti tuotettu timanttimateriaali, jonka absorptio on vahemmdn kuin 10”° cm
aallonpituuksilla, jotka ylittdvat 200 nm mutta ovat alle 14000 nm. :
Seuraavat kiteiset "laserien" perusmateriaalit kasitteleméttdmassd muodossa:

a. Titaaniseostettu safiiri;
b. Aleksandriitti.
Ohjelmistot

"Ohjelmistot", jotka on efityisesti suunniteltu 6A004, 6A005, 6A008 tai 6B008 kohdassa
madriteltyjen laitteiden "kehittdmistd" tai "tuotantoa" varten.

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 6A002.b., 6A008 tai 6B008 kohdassa
mairiteltyjen laitteiden "kdytt6d" varten.

Seuraavat muut "ohjelmistot:

a. 1. "Ohjelmistot"”, jotka on erityisesti suunniteltu akustisen siteen muokkaamiseen
akustisen tiedon "tosiaikaiseksi kisittelemiseksi" hinattavia hydrofonijérjestelmid
kdyttdvid passiivista vastaanottoa varten;

2. "Lihdekoodi" akustisen tiedon "tosiaikaiseksi kasittelemiseksi" hinattavia
hydrofonijérjestelmid kdyttavad passiivista vastaanottoa varten;

3. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu akustisen siteen muokkaamiseen;

4. "Lihdekoodi" akustisen tiedon "tosiaikaiseksi kisittelemiseksi” pohja- tai

poukamakaapelijarjestelmii kayttdvid passiivista vastaanottoa varten;
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6D003

6D102

6D103

jatkuu

b. 1.

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu magneettisia
kompensointijirjestelmi varten magneettisille antureille, jotka on suunniteltu
toimimaan liikkuvilla alustoilla;

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu magneettisten poikkeamien
ilmaisuun liikkuvilla alustoilla;

C. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu korjaamaan liikkumisen vaikutuksia
painovoimamittareihin tai painovoimagradiometreihin; ‘

d. 1.

Lennonjohto-"ohjelmistojen” sovellus"ohjeimat”, jotka toimivat

lennonjohtokeskuksiin sijoitetuissa yleiskayttoisissd tietokoneissa ja kykenevit

johonkin seuraavista:

a.  Kisittelemiin ja niyttimadn enemmin kuin 150:n samanaikaisen kohteen
"reitit"; tai

b. Vastaanottamaan kohteiden tutkatietoja useammalta kuin neljalta
ensiétutkalta;

"Ohjelmistot" sellaisten suojakupujen suunnittelua tai "tuotantoa” varten, jotka:

a. On erityisesti suunniteltu suojaamaan 6A008.e kohdassa madriteltyja,
"elektronisesti ohjattavia vaiheistettuja ryhma-antenneja”; ja

b. Aiheuttavat antennin siteilykuvion, jonka 'keskiméaérdinen sivukeilataso' on
enemmin kuin 40 dB péisiteen tason alapuolella.
Tekn. huom:
'Keskimdidrdinen sivukeilataso’ 6D003.d.2.b kohdassa mitataan koko ryhman
yli poishikien péckeilan ja padkeilan molemmilla puolilla olevien kahden
ensimmdisen sivikeian kulmasuure.

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 6A108 kohdassa midriteltyjen tuotteiden
"kdyttod" varten.

"Ohjelmistot”, jotka lennon jilkeen prosessoivat 6A108.b kohdassa madritellyill4 jarjestelmilld
saatua nauhoitettua tietoa ja jotka mahdollistavat lentolaitteen aseman maérityksen sen koko
lentoradalla.
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6E001

6E002

6E003
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Teknologia

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 6A, 6B, 6C tai 6D kohdassa
midriteltyjen laitteiden, materiaalien tai "ohjelmistojen" "kehittdmistd" varten.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 6A, 6B tai 6C kohdassa maériteltyjen
laitteiden tai materiaalien "tuotantoa” varten.

Seuraava muu "teknologia™:

a. 1. Optisen pinnan pinnoitus- ja kisittely"teknologia", jota tarvitaan 99,5 %:n tai
paremman tasalaatuisuuden saavuttamiseen optisille pinnoitteille, joiden ldpimitta
tai padakselin pituus on 500 mm tal enemmaén ja joiden kokonaishdvig (absorptio ja
sironta) on vahemmin kuin 5 x 107,

Huom:  Katso myds 2E003.f kohta.

2. Yhden kiérjen timanttisorvaustekniikat, joilla tuotetaan parempia pinnan
viimeistelytarkkuuksia kuin 10 nm rms yli 0,5 m’:n ei-tasomaisille pinnoille;
b. "SHPL"-laserien testaamista tai "SHPL"-siteilld sdteilytettyjen materiaalien testaamista
tai evaluointia varten erityisesti suunniteltujen diagnostiikka-instrumenttien tai maalien
"kehittimiseen", "tuotantoon" tai "kdyttoon" "tarvittava" "teknologia";

c. "Teknologia", jota "tarvitaan" fluxgate-"magnetometrien" tai
-"magnetometri”jirjestelmien "kehittdmistd" tai "tuotantoa” varten, joilla on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

1. "Kohinataso" on vahemmén kuin 0,05 nT rms Hz:n neligjuurta kohti pienemmilla
kuin 1 Hz:n tanuuksﬂla tai

2. "Kohinataso" on 1 x 10 nT rms Hz:n nelidjuurta kohti 1 Hz:n tai sitd suuremmilla

'~ taajuuksilla.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 6A002, 6A007.b ja c, 6A008, 6A102,

6A107, 6A108, 6B108, 6D102 tai 6D103 kohdassa midriteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen"

"kdyttod" varten.

Huom: 6E101 kohta mddrittelee 64008 kohdassa mdriteltyjen laitteiden "teknologian”
vain, kun se on suunniteltu ilmailusovelluksiin ja sitd voidaan kéyttdd "ohjuksissa”.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 6A003, 6A005.a.1.c, 6A005.a.2.a,
6A005.c.1.b, 6A005.c.2.c.2, 6A005.c.2.d.2.b, 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 tai 6A226
kohdassa médriteltyjen laitteiden "kaytto4" varten.
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RYHMA 7 - NAVIGOINTI JA ILMAILU

7A Jirjestelmiit, laitteet ja komponentit

Huom.1:  Vedenalaisten kulkuneuvojen automaattiohjaukset: katso 8 ryhma.
Tutkat: katso 6 ryhmd.

Huom. 2:  Laivojen tai vedenalaisten alusten nertiasuunnistuslaitteet: Katso asetarvikeluettelo.

74001  Kiihtyvyysmittarit, jotka on suunniteltu kéytettcvdksi inertiasuunnistus- tai ohjausjdrjestelmissd ja joilla
on jokin seuraavista ominaisuuksista, sekd erityisesti niitd varten suunnitellut komponentit:
Huom: KATSO MYOS 7A101 KOHTA.

a. "Biasstabiilisuus” vuoden aikana on véhemmaén (parempi) kuin 130 mikro-g
suhteessa kiinteddn kalibrointiarvoon;

b. "Mittakertoimen" "stabiilisuus" vuoden aikana on vihemmdn (parempi) kuin 130ppm
suhteessa kiinteddn kalibrointiarvoon; tai

¢. ~ Ne on miiritelty toimimaan yli 100 g:n lineaarisilla kiihtyvyystasoilla.

7A002 Gyroskoopit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, ja niitd varten erityisesti suunnitellut
komponentit: .
Huom: KATSO MYOS 7A102 KOHTA.

a. "Rydmintinopeuden" "stabiilisuus”, mitattuna 1 g:n olosuhteissa kolmen kuukauden aikana
ja suhteessa kiinteddn kalibrointiarvoon, on:
1. Vihemmin (parempi) kuin 0,1 astetta tunnissa, kun ne on mééritelty toimimaan alle
10 g:n lineaarisilla kiihtyvyystasoilla;tai
2. Vihemmin (parempi) kuin 0,5 astetta tunnissa, kun ne on mééritelty
toimimaan lineaarisilla kiihtyvyystasoilla 10 g - 100 g;tai

b.  Ne on méiritelty toimimaan yli 100 g:n lineaarisilla kiihtyvyystasoilla.

7A003 Inertiasuunnistusjirjestelmat (kardaaniset ja sidotut) sekd inertialaitteet, jotka on suunniteltu
"ilma-aluksen", maakulkuneuvon tai "avaruusaluksen" asentoa, ohjausta tai valvontaa varten, joilla
on jokin seuraavista ominaisuuksista, seka niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit:
Huom: KATSO MYOS 7A103 KOHTA.

a.(Vapaa inertiaalinen) navigointivirhe tavanomaisen linjauksen jilkeen on 0,8merimailia tunnissa
(50 % Yhtildisen todenniksisyyden ympyrastd (CEP)) tai vihemman (parempi); tai

b. Ne on médritelty toimimaan yli 10 g:n lineaarisilla kiihtyvyystasoilla.

Huom. 1:  74003.a kohdan parametreja sovelletaan kaikissa seuraavissa ympdristiolosuhteissa:
1. Satunnainen sytevirihtely, jonka kokonaissuuruusluokka on 7,7 g rms
ensimmdisen puolen tunnin aikana ja kokonaistestiaika puolitoista tuntia
kutakin toisiinsa nihden kohtisuoraan olevaa akselia kohti, kun satunnainen
virdhtely tayttdd seuraavat vaatimukset:
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7A003

TA004

7A005

7A006

7A007

7A101

Huom. 1 1.  jatkuu

a.  Vakio voiman spektritiheyden (PSD) arvo on 0,04 g'/Hz taajuusvelilli
15 - 1000 Hz; ja
b.  PSD vaimenee tagjuuden mukana 0,04 g'/Hz:sté 0,01 g°/Hz:iin
taajuusvalilla 1000 - 2000 Hz; tai
2. Kallistus ja kddntymisnopeus on +2, 62 radiaania/s (150 astetta/s); tai
3 Edellé 1 tai 2 kohdan vastaavien kansallisten standardien mukaisesti.

Huom. 2: 74003 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi inertiaalisuunnistusjdrjestelmid, jotka
‘osallistujavaltion” siviiliviranomaiset ovat sertifioineet kdytettivaksi
"siviili-ilma-aluksissa”.

Hyrratahtikompassit ja muut laitteet, jotka méadrittavit aseman tai suunnan seuraamalh
automaattisesti taivaankappaleita tai satelliitteja ja joiden atsimuuttitarkkuus on 5 kaarisekuntia tai
vihemmin (parempi).

Huom: KATSO MYOS 7A104 KOHTA.

Globaalisista paikanmiiéirityssatelliiteista (so. GPS tai GLONASS ) vastaanottavat laitteet,joilla on
jokin seuraavista ominaisuuksista, ja niitd varten entylsestl suunnitellut komponentit:
Huom: KATSO MYOS 7A105 KOHTA.

a. Kayttavét salauksen avausta; tai
b.  Nolla-ohjattavaa antennia.

IImassa kiytettdvit korkeusmittarit, jotka toimivat muilla kuin 4,2 - 4,4 GHz:n taajuuksilla, ne
mukaan lukien, ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
Huom: KATSO MYOS 7A106 KOHTA.

a. Suorittavat "tehon hallintaa"; tai
b. Kayttavit vaiheavainnusmodulaatiota.

Suuntimalaitteet, jotka toimivat yli 30 MHz:n taajuuksilla ja joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet, seki niitd varten suunnitellut komponentit:

a. "Hetkellinen kaistanleveys" 1 MHz tai enemmiin;
b. Useamman kuin 100:n kanavan rinnakkaiskésittely; ja
c. Kisittelynopeus on enemmin kuin 1 000 suuntimatulosta sekunnissa kanavaa kohti.

Muut kuin 7A001 kohdassa méiritellyt kiihtyvyysmittarit, joiden kynnys on 0,05 g tai pienempi tai
lineaarisuusvirhe enintéin 0,25 % tiyden mittausalueen niyttimastd, tai molemmat, ja jotka on
suunniteltu kdytettdviksi inertiasuunnistusjérjestelmissi tai kaikentyyppisissa ohjausjérjestelmissi,
sekd erityisesti niitd varten suunnitellut komponentit.

Huom: 74101 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kiihtyvyysmittareita, jotka on erityisesti
suunniteltu ja kehitetty MWD-antureiksi (Measurement While Drilling), joita
kaytetddn porausreikien huoltotoiminnassa.
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7A103

TA104

7A105

7A106

TAT1S

Muut kuin 7A002 kohdassa miiritellyt kaiken tyyppiset gyroskoopit, joita voidaan kayttia
"ohjuksissa", ja joiden nimellis"rydmintanopeuden" stabiilisuus on vahemman kuin 0,5

(1 sigma tai rms) tunnissa 1 g:n olosuhteissa sekd niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit.

Seuraavat muut kuin 7A003 kohdassa madritellyt instrumentit, navigointilaitteet ja-jarjestelmit
sekd niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a. Inertia- tai muut laitteet, joissa kdytetaan 7A001, 7A002, 7A101 tai 7A102 kohdassa
midriteltyjd kuhtyvyysmlttarelta tai gyroskooppeja, sekd jarjestelmat, joihin sisiltyy sellaisia
laitteita;

Huom: 74103.a kohta ei mddrittele 7A001 kohdan mddrittelemid kiihtyvyysmittareita
sisdltavid laitteita, joiden kiihtyvyysmittarit on erityisesti suunniteltu ja
kehitetty porausreikien huoltotoiminnassa kdytettaviksi MWD-antureiksi
(Measurement While Drilling).

b. Integroidut lentoinstrumenttijérjestelmat, jotka sisaltaviat 9A004 kohdassa madriteltyja
avaruuteen laukaisussa kiytettivia kantoraketteja tai 9A104 kohdassa madriteltyjd
luotainraketteja varten suunniteltuja tai muunnettuja hyrréavakauttajia tai
automaattiohjauslaitteita.

Muut kuin 7A004 kohdassa midritellyt hyrré-tahtikompassit ja muut laitteet, joiden avulla
médgritetiin asema tai suunta automaattisesti taivaankappaleita tai satelliitteja seuraamalla, sekd
niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit.

Muut kuin 7A005 kohdassa madritellyt GPS-laitteet (Global Positioning Systems) tai muut
samankaltaiset satelliittivastaanottimet, jotka on suunniteltu tai muunnettu kaytettdvaksi 9A004
kohdassa maritellyissa avaruuteen laukaisussa kiytettévissa kantoraketeissa tai 9A104 kohdassa
madritellyissi luotainraketeissa, ja jotka pystyvit tuottamaan suunnistustietoa seuraavien
toimintaolosuhteiden vallitessa:

a. Nopeuksilla yli 515 m/s; ja
b. Korkeuksissa yli 18 km.

Muut kuin 7A006 kohdassa midritellyt tutka- tai lasertutkatyyppiset korkeusmittarit, jotka on
suunniteltu tai muunnettu kdytettiviksi 9A004 tai 9A104 kohdassa maédritellyissd avaruuteen
laukaisussa kiytettivissa kantoraketeissa tai 9A 104 kohdassa médritellyissd luotainraketeissa
jarjestelmissd.

Passiiviset anturit, joiden avulla méritellisin suuntima tiettyihin sahkmagneettisiin lahteisiin
(suuntimalaitteet) tai maaston ominaisuuksiin, ja jotka on suunniteltu tai muunnettu kaytettdviksi
9A004 kohdassa mairitellyissa avaruuteen laukaisussa kéytettdvissd kantoraketeissa tai 9A104

“kohdassa madritellyissd luotainfaketeissa.

Huom: 74115 kohta sisdltdd anturit seuraavia laitteita varten:
a. Maanpinnan muodon kartoituslaitteet;
b. Kuvausanturilaitteet;
c. Interferometrilaitteet.



AR . S A

164

Euroopan yhteisdjen virallinen lehti 19.3.1999

7A116

7A117

7B

7B001

7B002

Seuraavat lennon ohjausjirjestelmit, jotka on suunniteltu tai muunnettu kiytettiviksi 9A004
kohdassa midriteltyjd avaruuteen laukaisussa kaytettavxssa kantoraketeissa tai 9A104kohdassa
madritellyissd luotainraketeissa:

a. Hydrauliset, mekaaniset, sihkdoptiset, sahkémekaaniset tai fly-by-wire -tyyppiset
jarjestelmit;
b.  Lentoasennon siitolaitteet.

"Ohjautuslaitteet”, joita voidaan kiyttaa “ohjuksissa", jotka kykenevit 3,33 %:n tai parempaan
Jérjestelmétarkkuuteen toimintaetéisyydelld (esim. "CEP" on 10 km tai vdhemman 300 km:n
matkalla).

Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet:

7A kohdassa médriteltyjd laitteita varten erityisesti suunnitellut testaus-, kalibrointi- tai
linjauslaitteet;

Huom: 7B001 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi yll&piiotasojen 1 tai II testaus-,
kalibrointi- tai linjauslaitteita.

Tekn. huom:

1. Ylldpitotaso 1

Inertiasuunnistusjdrjestelmcn jonkin yksikon vikaantuminen huomataan lentokoneen
ohjaus- ja nayttoyksikostd (CDU) tai vastaavan alajcrjestelmdn tilanneviestisti. Noudattaen
valmistajan kdsikirjan antamia ohjeita vian syy voidaan paikallistaa epékuntoisen

vaihdettavan yksikon tasolle (LRU ) ja operaattori voi vaihtaa varayksikén viallisen tilalle.

2. Yllapitotaso II
Viallinen linjahuollossa vaihdettava yksikko (LR U) ldhetetdidn valmistajan (tai tasosta Il

vastaavan operaattorin) korjauspisteeseen, jossa se testataan erilaisilla soveltuvilla tavoilla

Ja viallinen kokoonpano (SRA) paikallistetaan. Téiméin kokoonpanon(SRA) tilalle vaihdetaan

toimiva varaosa ja viallinen kokoonpano (SRA) (tai mahdollisesti koko yksikké(LRU))

lghetetdidn valmistajalle.

Huom: Yllapitotaso Il ei sisdlld valvonnanalaisten kiihtyvyysmittarien tai gyroanturien
irroittamista kokoonpanosta (SRA).

Seuraavat erityisesti suunnitellut laitteet rengas-"laser"gyroskooppien peilien karakterisointia
varten:

Huom: KATSO MYOS 7B102 KOHTA.
a. Sirontamittarit, joiden mittaustarkkuus on vihemmiin (parempi) kuin 10 ppm

b.  Pinnankarkeusmittarit (profilometrit), joiden mittaustarkkuus on 0,5 nm (5 dngstromis) tai
vdhemmin (parempi).
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7B003 7A kohdassa miiriteltyjen laitteiden "tuotantoon" erityisesti suunnitellut laitteet.
Huom: 7B003 kohtaan sisdltyy:
’ a Gyroskooppien virityksen testausasemat;
b. Gyroskooppien dynaamiset tasapainotusasemat;
c. Gyroskooppien totutuskdytté/moottorin testausasemat;
d Gyroskooppien tyhjennys/tdyttéasemat;
e. Gyroskooppien laakereiden keskipakopitimet;
f Kiihtyvyysmittareiden akselien linjausasemat.
7B102 "Laser"-gyroskooppien peilien luokitukseen erityisesti suunnitellut heijastusmittarit, joiden
mittaustarkkuus on 50 ppm tai vahemmin (parempi).
7B103 7A117 kohdassa miiriteltyjé laitteita varten erityisesti suunnitellut "tuotantolaitokset".
C Materiaalit
Eiole. 7 -
7D Ohjelmistot
7D001 "Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 7A tai 7B kohdassa maériteltyjen
laitteiden "kehittdmistd" tai "tuotantoa" varten:
7D002 "Liahdekoodi" minké tahansa tyyppisten inertiasuunnistuslaitteiden "kadyttod" varten,mukaan lukien

inertialaitteet, joita ei ole miaritelty 7A003 tai 7A004 kohdassa, tai AHRS-jérjestelmit (Attitude
Heading Reference Systems).

Huom: 7D002 kohta ei aseta valvonmanalaiseksi kardaanisia AHRS-jdrjestelmia.

Tekn. huom:

AHRS-jdrjestelmdt eroavat yleisesti inertiasuunnistusjérjestelmistd (INS = Inertial Navigation
Systems) siind, ettd AHRS antaa suuntatiedon eikd normaalisti anna INS-jdrjestelmiin liittyvid
kiihtyvyys-, nopeus- tai asematietoja.
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7D003

7D101

7D102

7D103

Seuraavat muut "ohjelmistot":

a. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu parantamaan jérjestelmien
toimintakyky4 tai vihentdmasn niiden navigointivirhettd 7A003 ja 7A004 kohdassa
médritellyille tasoille;

b.  Integroitujen hybridijirjestelmien "lihdekoodi", joka parantaa jirjestelmien toimintakykya
tai vahents4 niiden navigointivirhettd 7A003 kohdassa maritellylle tasolle yhdistdmalla
jatkuvasti inertiatietoa johonkin seuraavista navigointitiedoista:

1. Doppler-tutkan antama nopeus;
2. Globaalien paikannusjérjestelmien (so. GPS tai GLONASS) referenssitieto; tai
3. Tietokannoissa oleva maastotieto;

c.  "Lahdekoodi" integroituja ilmailu- tai lentotehtﬁvﬁjﬁrjeételmiéi varten, jotka yhdistavat
anturitietoa ja kdyttévat "asiantuntijajérjestelmid";

d. "Lihdekoodi" seuraavien laitteiden tai jirjestelmien "kehittdmistd" varten:
Digitaaliset lennonhallintajirjestelmit "lennon kokonaisohjaukseen”;
Integroidut moottori- ja lennonohjausjérjestelmiit;

Fly-by-wire- tai fly-by-light-ohjausjarjestelmat;

Vikasietoiset tai itsetoipuva "aktiiviset lennonchjausjirjestelmat”;
Ilmassa kéytettidvit automaattiset suuntimislaitteet;

Staattiseen maanpintatietoon perustuvat lentoarvojarjestelmat;tai
Rasterityyppiset tuulilasindytét tai kolmiulotteiset ndytot. '

N N

e. Tietokoneavusteiset suunnittelu"ohjelmistot" (CAD), jotka on erityisesti suunniteltu
“aktiivisten lennonohjausjérjestelmien”, helikopterien moniakseli- fly-by-wire tai
fly-by-light ohjausten tai helikopterien " "ilmavirran avulla sdddellyt
vastamomenttijirjestelmit tai ilmavirran avulla si4dellyt suunnanohjausjirjestelmét”, joiden
"teknologia" on méiritelty 7E004.b, 7E004.c.1 tai 7E004.c.2 kohdassa.

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 7A001 - 7A006, 7A101 -7A106, 7A115, 7B002,
7B003, 7B102 tai 7B103 kohdassa médriteltyjen laitteiden "kdyttod" varten.

7A003 tai 7A103 kohdassa médriteltyjen laitteiden integrointi“ohjelmistot”.

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 7A117 kohdassa médriteltyjen ohjautuslaitteiden
mallintamiseen tai simulointiin tai niiden integroinnin suunnitteluun 9A004 tai 9A104 kohdassa
midriteltyjen jirjestelmien kanssa.

Huom: 7D103 kohdassa mddritellyt "ohjelmistot” jédvit valvonnanalaiseksi, kun niitd
yhdistetdcin 44102 kohdassa mddriteltyjen laitteiden kanssa.
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7E Teknologia

7E001 "Téknoldgia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 7A, 7B tai 7D kohdassa méériteltyjen
laitteiden tai ohjelmien "kehittdmistd" varten.

7E002 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 7A tai 7B kohdassa méériteltygn
laitteiden "tuotantoa” varten.

7E003 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 7A001 - 7A004 kohdan laitteiden
korjaukseen, kunnostukseen tai huoltoon;

Huom: 7E003 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi ylldpito"teknologiaa”, joka liittyy sworaan
"siviili-ilma-alusten” ylldpitotaso I tai ylldpitotaso II:ssa kuvattuun viallisten tai
ei-huollettavien LRU-yksikéiden ja SRA-kokoonpanojen kalibrointiin, poistoon tai
vaihtoon.

Huom: Katso Tekn. huom. 7B001 kohdassa.
7E004 Seuraava muu "teknologia": -

a. Seuraavien laitteiden tai jirjestelmien "kehittimiseen" tai "tuotantoon" tarkoitettu
"teknologia":

1.

IImassa kiytettdvit automaattiset suuntimalaitteet, jotka toimivat yli SMHz:n
taajuuksilla;

2. Lentoarvojirjestelmit, jotka perustuvat vain staattiseen maanpintatietoon, ts. jotka
korvaavat konventionaaliset ilmatietosondit;

3. "Ima-alusten" rasterityyppiset tuulilasindytot tai kolmiulotteiset néytst;

4.  Inertiasuunnistusjdrjestelmit tai hyrritéhtikompassit, jotka sisaltavat 7A001 tai 7A002
kohdissa midriteltyjd kiihtyvyysmittareita tai gyroskooppeja;

5. Sahkoiset toimilaitteet (so. sahkdmekaaninen, sihkshydrostaattinen ja integroitu
toimilaitejirjestelmi), jotka on erityisesti suunniteltu "priméérista lennonohjausta"
varten;

6.  "Lennonohjauksen optinen anturijérjestelma", joka on erityisesti suunniteltu
"aktiivisten lennonohjausjérjestelmien" toteuttamiseksi.

b. Seuraava "kehittdmis""teknologia"" aktiivisia lennonohjausjérjestelmid” varten

(mukaanlukien fly-by-wire- tai fly-by-light-jarjestelmat):

1.

Konfiguraatiosuunnittelu useiden mikroelektronisten prosessointiyksikdiden

(on-board-tietokoneiden) yhdistimiseksi suorittamaan tosiaikaista késittelyd

ohjaussiintdjen soveltamiseksi;

Anturien paikan tai lentokonerakenteiden dynaamisen kuormituksen

ohjaussazntskompensointi, ts. anturien tdrindympdiriston tai anturien sijainnin

vaihtelun kompensointi painopisteen suhteen;

Elektroninen redundanttien tietojen tai jirjestelmien hallinta vian havaitsemista, vian

sietoa, vian eristdmisti tai uudelleenkonfigurointia varten;

Huom: 7E004.b.3 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "teknologiaa” fyysisen
redundanssin suunnittelua varten.

Lennonohjausjirjestelmit, jotka sallivat lennon aikaisen voima- ja momenttiohjausten

uudelleenkonfiguroinnin ilma-aluksen tosiaikaista autonomista ohjausta varten;
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7E004 b.  jatkuu
S. Digitaalisten lennonohjaus-, navigointi- ja moottorinohjaustietojen integrointi
digitaaliseksi lennonhallintajirjestelmiksi "lennon kokonaisohjusta” varten;
Huom: 7E004.b.5 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

a) "Kehittimis""teknologiaa” digitaalisen lennonohjauksen,
navigoinnin ja tyéntévoiman ohjaustietojen integroimiseksi
digitaaliseksi lennonhallintajdrjestelmdksi "lentoradan
optimointia” varten.

b) Sellaisten "lentokoneen” instrumenttijérjestelmien
"kehittcimis""teknologiaa”, jotka on integroitu ainoastaan
seuraavia navigointi- tai laskeutumisjérjestelmic varten:

VOR-, DME, ILS- tai MLS-navigointia tai -ldhestymistd varten.

6. "Tdyden auktoriteetin digitaaliset lennonohjausjdrjestelmét" tai mmianturiset
lentotehtdvén hallintajirjestelmit, jotka siséltdvit "asiantuntijajarjestelmia";
Huom: "Teknologia" tdyden auktoriteetin digitaalista moottorin ohjausta

("FADEC") varten: katso 9E003.a.9 kohta.
c. "Teknologia" seuraavien helikopterijirjestelmien "kehittdmista" varten:

1. Moniakseliset fly-by-wire- tai fly-by-light-ohjaukset, jotka yhdistavét toiminnot
vihint4dn kahdesta seuraavasta ohjauksesta yhdeksi ohjaavaksi elementiksi:
a. Nousu- ja laskuohjaukset; '
b.  Vaakatason ohjaukset;
c. Suuntapoikkeaman ohjaukset; ,

2. "I[imavirran avulla siddellyt vastamomentti- tai suunnanohjausjérjestelmat";

3. Roottorilavat, jotka sisédltdvat "muuttuvan geometrian kantopintoja" ja joita kdytetdén
yksittéisid lapoja ohjaavissa jarjestelmissi.

TE101 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 7A001 - 7A006, 7A101 - 7A106,
7A115-7A117, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101 - 7D103 kohdassa méiriteltyjen laitteiden
kdyttod varten.

7E102 Seuraavat "teknologiat" ilmaiiuelektroniikanja sihkaisten alajirjestdmien suojaamiseksi ulkoisista
lhteistd aiheutuvaa sdhkdmagneettisen pulssin (EMP = Electro Magnetic Pulse) sekd
sdhkomagneettisen hiirisn (EMI = Electro Magnetic Interference) uhkaa vastaan:

a. Suojausjdrjestelmien suunnittelu"teknologia”;
b. Suunnittelu"teknologia" vahvennettujen sahkdisten piirien ja alajirjestelmien konfigurointia
varten;
c. Suunnittelu"teknologia" 7E102.a ja 7E102.b kohdan vahvennuskriteerien médrittelya varten.
7E104 "Teknologia" lennon ohjaus-, ohjautus- ja tyéntévoimatietojen ntegrointiin

lennonhallintajarjestelméksi rakettijédrjestelmén lentoradan optimoimiseksi.
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RYHMA 8 - MERITEKNOLOGIA

8A

8A001

-Jirjestelmit, laitteet ja komponentit

Seuraavat vedenalaiset tai pinta-alukset:
Huom: Vedenalaisten alusten valvonnanalaisuuden selvittimiseksi, katso myds:
S ryhma 2 osa: "Tiedonsuojaus” salattua viestintdd suorittavat laitteet;
6 ryhmd: anturit;
7 ja 8 ryhmd: navigointilaitteet;
84 ryhmd. vedenalaiset laitteet.

a. Miehitetyt kytketyt vedenalaiset alukset, jotka on suunniteltu toimimaan yli
1 000 m:n syvyyksissi;

b.  Miehitetyt kytkemattdmit vedenalaiset alukset, joilla on jokin seuraavista

ominaisuuksista:
1. Ne on suunniteltu 'toimimaan itsendisesti' ja niill4 on kaikki seuraavat nostokyvyt:
a. 10 % tai enemmén niiden painosta ilmassa; ja
b. 15 kN tai enemmin;
2. Suunniteltu toimimaan yli 1 000 m:n syvyyksissi; tai
3. Niilld on kaikki seuraavat ominaisuudet: - A
a. Ne on suunniteltu 4:n tai useamman hengen miehistd3 varten;
b Ne on suunniteltu toimimaan itsendisesti 10 tuntia tai pidempéén;
c.  'Toimintasdde' on 25 merimailia tai enemmin; ja
d Pituus on 21 m tai vihemmin;

Tekn. huom:

1. 8A001.b kohdassa "toimii itsendisesti’ tarkoittaa toimintaa tdysin sukelluksissa,
ilman snorkkelia, kaikki jarjestelmdt toiminnassa ja kulkemista silld
miniminopeudella, jolla sukelluslaite voi turvallisesti ohjata dynaamisesti
syvyyttdan kayttamdlla vain syvyysohjaimiaan ja tarvitsematta tukialusta tai
pinnalla, merenpohjassa tai maalla olevaa tukiasemaa, sekd sukellus- tai
pintakdyttéon soveltuvia tyontévoimajdrjestelmid.

2. 8A4001.b kohdassa 'toimintasdde’ tarkoittaa puolta maksimietdisyydestd, josta
sukelluslaite voi suoriutua.

c. Miehittaimattomat, kytketyt vedenalaiset alukset, jotka on suunniteltu toimimaan yli
1 000 m:n syvyyksissi ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. Ne on sunniteltu itseliikkuviksi 8A002.a.2 kohdassa miiriteltyji
tydntévoimamoottoreita tai sysdimid kiyttden; tai

2. Joilla on kuituoptinen tietoyhteys;
d.  Miehittimittomat, kytkemittomit vedenalaiset alukset:
1. Jotka on suunniteltu valitsemaan kurssi minki tahansa maantieteellisen kohteen
suhteen ilman ihmisen tosiaikaista avustusta;
2. Joilla on akustinen tieto- tai komentoyhteys; tai

3. Joilla on kuituoptinen tieto- tai komentoyhteys, joka ylittdd 1 000 m;
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8A001 jatkuu

e. Valtameripelastusjirjestelmit, joiden nostokyky ylittdd 5 MN, jotka on tarkoitettu
pelastamaan kohteita yli 250 m:n syvyyksnsta ja joilla on jokin seuraavista

ominaisuuksista:

1. Dynaaminen palkannUSJarJestelma jolla asema voidaan siilyttas 20 metrin
tarkkuudella nav1gomt1)ar_|estelman antaman pisteen suhteen; tai

2.  Merenpohjanavigoinnin ja navigoinnin mtegraatharJestelmat yli 1 000 m metrin

syvyyksille, joiden paikannustarkkuus on alle 10 m ennalta annetusta pisteests;

f. (T4ysin helmoitetut) ilmatyynyalukset, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Suunniteltu maksiminopeus tdydessi lastissa ylittdd 30 solmua merkitsevin
aallonkorkeuden ollessa 1,25 m (merenk&yntitila 3) tai enemmin;
2. Tyynypaine ylittdd 3 830 Pa; ja
3. Tyhjin ja tdyteen lastatun aluksen uppoumasuhde on alle 0,70;

g. Sivurungoilla varustetut ilmatyynyalukset, joiden suunniteltu maksiminopeus tdydessd
lastissa ylittid 40 solmua merkitsevin aallonkorkeuden ollessa 3,25 m (merenkéyntitila 5)
tai enemmin;

h.  Kantosiipialukset, joissa on aktiiviset jirjestelmat kantosiipien automaattiseksi
ohjaamiseksi ja joiden maksiminopeus tdydessé lastissa on 40 solmua tai enemmén
merkitsevidn aallonkorkeuden ollessa 3,25 m (merenkiyntitila 5) tai enemmin;

i Pienen vesiviivapinta-alan alukset:

1. Joiden uppouma tidydessi lastissa ylittdd 500 tonnia ja joiden suunniteltu
maksiminopeus tdydessi lastissa ylittdd 35 solmua merkitsevin aallonkorkeuden
ollessa 3,25 m (merenkéyntitila 5) tai enemmdn; tai

2. Joiden uppouma tdydessi lastissa ylittdd 1 500 tonnia ja joiden suunniteltu
maksiminopeus tdydessi lastissa ylittad 25 solmua merkitsevén aallonkorkeuden
ollessa 4 m (merenkiyntitila 6) tai enemmin. ‘

Tekn. huom:

Pienen vesiviivapinta-alan alus mddritellddn seuraavalla kaavalla: vesiviivapinta-ala

suunnitellulla toimintasyvdykselld on vahemmdn kuin 2 x (uppouman tilavuus

suunnitellulla toimintasyviykselld)™?.

8A002 Seuraavat jarjestelmit ja laitteet:
Huom: Vedenalaiset viestintélaitteet: katso 5 ryhmad 1 osa - Tietoliikenne.

a. Seuraavat jirjestelmit ja laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu
vedenalaisia aluksia varten ja jotka on tarkoitettu toimimaan yli 1 000 m:n syvyyksissa:
1.  Painekotelot tai painerungot, joiden sisatilan lapimitta on yli 1,5 m;
2. Tasavirralla toimivat tydntdvoimalaitteet;
3. Yhdyskaapelit ja niiden liittimet, joissa kdytet4én optisia kuituja ja joissa on
synteettisid vahvikkeita;
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8A002 jatkuu -

b.

Jarjestelmiit, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu ohjaamaan automaattisesti
8A001 kohdassa miiriteltyjen vedenalaisten alusten liikkeitd kdyttden navigointitietoa ja
suljetun s#itdpiirin servo-ohjausta ja jotka:

1. Mahdollistavat aluksen liikkumisen 10 m:n sisdlld ennalta annetusta vesnpatsaan
plsteesta,

2. Siilyttavit aluksen paikan 10 m:n siséll4 ennalta mééritellystd vesipatsaan
pisteest; tai

3. Sidilyttavit it aluksen etdisyyden 10 m:n tarkkuudella, kun seurataan merenpohjalla

tai sen alla olevaa kaapelia;
Kuituoptiset runkolédpiviennit ja -liittimet;

Seuraavat vedenalaiset niyttojirjestelmiit:
1.  Seuraavat televisiojirjestelmit ja televisiokamerat:

a. Televisiojirjestelmit (jotka koostuvat kamerasta, valonlahteistd,
monitorointi- ja signaalinvilityslaitteista), joiden rajaerottelu-tarkkuus
ilmassa mitattuna ylittdd 800 juovaa ja jotka on erityisesti suunniteltu tai
muunnettu vedenalaisen aluksen etidistoimintaan;

b.  Vedenalaiset televisiokamerat, joiden rajaerottelutarkkuus ilmassa mitattuna
ylittdd 1 100 juovaa; -
c. Heikon valotason televisiokamerat, jotka on erityisesti suunniteltu tai

muunnettu vedenalaiseen kdyttddn sisdltden kaikki seuraavat:

1. 6A002.a.2.a kohdassa miiriteltyjd kuvanvahvistinputkia; ja

2. Enemmin kuin 150 000 "aktiivista pikselid" puolijohdepinta-
alamatriisia kohti;

Tekn. huom:

Television rajaerottelutarkkuus on horisontaalisen resoluution mitta, joka

tavallisesti ilmaistaan testitaulukosta erottuvana maksimijuovalukuna kuvan

korkeutta kohti kéyttcien IEEE:n standardia 208/1960 tai jotain vastaavaa

standardia.

2. Jirjestelmit, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaisen aluksen
etdistoimintaan ja jotka kayttavit tekniikkaa, jolla minimoidaan takaisinsironnan
vaikutuksia, mukaan lukien etdisyyden mukaan toimivat valonldhteet tai
"laser"jirjestelmat; ’

Valokuvauskamerat, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaiseen kdytt66n
yli 150 m:n syvyydessd, joiden filmikoko on 35 mm tai suurempi ja joilla on jokin
seuraavista ominaisuuksista:

1.  Joissa filmiin voidaan siséllyttii tietoa kameran ulkopuolisesta lahteestd;
2. Joissa on automaattinen polttovilin taustakorjaus; tai
3. Joissa on automaattinen kompensointiohjaus, joka on erityisesti suunniteltu

sallimaan vedenalaisen kameran kotelon kayttd yli 1 000 m:n syvyyksissé,

Elektroniset kuvausjirjestelmit, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu
vedenalaiseen kiyttoon ja jotka kykenevit tallettamaan digitaalisesti enemmén kuin
50 kuvaa;

Seuraavat erityisesti vedenalaiseen kdyttéon suunnitellut tai muunnetut
valonldhdejérjestelmat:
1. Stroboskooppiset valonlahteet, jotka kykenevit antamaan yli 300 J:n suuruisen
valoenergian vilahdysti kohti ja joiden vilahdysnopeus on enemmén kuin
5 vildhdystd sekunnissa;
2. Argonvalokaarijirjestelmat, jotka on erityisesti suunniteltu kéytettavaksi ylhi
1 000 m:n syvyyksissi;



I R

172 Euroopan yhteiséjen virallinen lehti 19.3.1999
8A002 jatkuu
h.  Erityisesti vedenalaiseen kiytt66n suunnitellut "robotit", joita ohjataan kayttamalla

dedikoitua "ohjelmallisesti ohjattua" tietokonetta ja jotka:

1. Sisdltavit jarjestelmid, jotka ohjaavat "robottia" kéyttden tietoa antureilta, jotka
mittaavat ulkoiseen kohteeseen kohdistettua voimaa tai momenttia, ulkoisen
kohteen etdisyyttd tai "robotin" ja ulkoisen kohteen vilistd tuntoaistia; tai

2. Kykeneviit aikaansaamaan 250 N:n tai suuremman voiman tai 250 Nm:n tai
suuremman momentin ja joiden rakenne-elimissd on kdytetty titaanipohjaisia
seoksia tai "kuitu- tai sdie""komposiitti"materiaaleja;

Etidisohjatut nivelmanipulaattorit, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu

kiytettiviksi vedenalaisissa aluksissa ja:

1. Joissa on jérjestelmii, jotka ohjaavat mampulaattorelta kéyttden antureiden tietoa,
jotka mittaavat ulkoiseen kohteeseen kohdistettua voimaa tai momenttia tai
tuntoaistia manipulaattorin ja ulkoisen kohteen vilill3; tai

2. Joita ohjataan iséntd-orja-suhdesdatstekniikalla tai jotka | kayttavat dedikoitua

"ohjelmallisesti ohjattua" tietokonetta ja joilla on 5 tai useampia liikkeen
vapausasteita; :

Huom: Vain ne toiminnot, joilla on asennon takaisinkytkentdd kayttdva
suhdesddito tai jotka kayttavit dedikoitua "ohjelmallisesti ohjattua”
tietokonetta otetaan huomioon vapausastezden lukumddrdd
maarttettaessa

Seuraavat ilmasta riippumattomat, erityisesti vedenalaiseen kdyttéon suunnitellut
tehojédrjestelmat:

1.  Brayton- tai Rankine-moottorien ilmasta riippumattomat jirjestelmit, joilla on
jokin seuraavista:

a. Kemialliset pesuri- tai imeytysjérjestelmit, jotka on erityisesti suunniteltu
poistamaan hiilidioksidia, hiilimonoksidia ja ainehiukkasia kierrdtetyistd
moottorin pakokaasuista;

b.  Jdrjestelmit, jotka on erityisesti suunniteltu kdyttdmaan yksiatomista kaasua;

c. Laitteet tai suojukset, jotka on erityisesti suunniteltu vaimentamaan alle
10 kHz:n taajuuksista melua veden alla, tai erityiset iskua vaimentavat
kiinnityslaitteet; tai '

d. Erityisesti suunmtellutJarjestelmat
1. Jotka paineistavat reaktiotuotteita tai puhdistavat polttoainetta
(reforming-menetelmilld);
2. Jotka varastoivat reaktiotuotteita; ja
3. Jotka poistavat reaktiotuotteita 100 kPa:n tai suurempaa painetta
vastaan;
2. Dieselmoottorien ilmasta riippumattomat jrjestelmit, joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:
a. Kemialliset pesuri- tai imeytysjérjestelmit, jotka on erityisesti suunniteltu

poistamaan hiilidioksidia, hiilimonoksidia tai ainehiukkasia kierrétetyisti
moottorin pakokaasuista;
b.  Jdrjestelmit, jotka on erityisesti suunniteltu kdyttdméaan yksiatomista kaasua;
c.  Laitteet tai suojukset, jotka on erityisesti suunniteltu vaimentamaan alle
10 kHz:n taajuuksista melua veden alla, tai erityiset lskua vaimentavat
~ kiinnityslaitteet; ja
d.  Erityisesti suunnitellut pakokaasujirjestelmit, jotka eivit poista
palamistuloksia jatkuvasti;
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3.

Polttokennojen ilmasta riippumattomat jarjestelmit, joiden teho ylittda 2 kW ja

joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. Laitteet tai suojukset, jotka on erityisesti suunniteltu vaimentamaan alle
10 kHz:n taajuuksien melua veden alla, tai erityiset iskua vaimentavat
kiinnityslaitteet; tai

b.  Jarjestelmit, Jotka on erityisesti suunniteltu:

1.  Paineistamaan reaktiotuotteita tai uudistamaan polttoametta
2. Varastoimaan reaktiotuotteita; ja
3. Poistamaan reaktiotuotteet yli 100 kPa:n painetta vastaan;

Stirling- moottorien ilmasta ruppumattomat jarjestelmit, joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:

a. Laitteet tai suojukset, jotka on erityisesti suunniteltu vaimentamaan alle
10 kHz:n taajuuksista melua veden alla, tai erityiset iskua vaimentavat
kiinnityslaitteet; ja

b.  Jotka poistavat reaktiotuotteita 100 kPa:n tai suurempaa painetta vastaan;

k. Helmat, tiivisteet tai liuskat:

1.

Jotka on suunniteltu 3 830 Pa:n tai suurempia tyynypaineita varten, jotka toimivat
merkitsevissi 1,25 m:n (merenkdyntitila 3)tai korkeammassa aallokossa ja jotka
on erityisesti suunniteltu 8A001.f kohdassa mériteltyjd kokonaan helmoitettuja
ilmatyynyaluksia varten; tai

Jotka on suunniteltu 6 224 Pa:n tai suurempia tyynypaineita varten, jotka toimivat
aallokossa, jonka merkitsevi aallonkorkeus on 3,25 metria (merenkéyntitila 5) tai
enemmin, ja jotka on erityisesti suunniteltu 8A001.g kohdassa maanteltyjaJayl\llla
sivuseinilld varustettuja ilmatyynyaluksia varten;

1. Nostopuhaltimet, jotka on mitoitettu yli 400 kW:lle ja jotka on erityisesti suunniteltu
8A001.f tai 8A001.g kohdassa midriteltyjd ilmatyynyaluksia varten;

m.  Taysin veden alla toimivat kavitoimattomat tai ylikavitoivat kantosiivet, jotka on
erityisesti suunniteltu 8 A001.h. kohdassa méiriteltyji aluksia varten;

n. Aktiiviset jdrjestelmét, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu automaattisesti
kontrolloimaan aallokon aiheuttamaa liikettd 8A001.f, 8A001.g, 8A001.h tai 8A001.i
kohdassa médéritellyissa aluksissa;

0. Seuraavat potkurit, tehonsiirtojirjestelmit, tehontuottojdrjestelmit tai
melunvaimennusjirjestelmit:

1.

Seuraavat potkuri- tai tehonsiirtojirjestelmit, jotka on erityisesti suunniteltu
8A001.f, 8A001.g, 8A001.h tai 8A001.i kohdassa miériteltyjd ilmatyynyaluksia
(kokonaan helmoitettuja tai jaykkasivulaitaisia), kantosiipialuksia tai pienen
vesiviivapinta-alan aluksia varten:
a. Ylikavitoivat, ylituuletetut, osittain vedenalaiset tai pintaa leikkaavat yli
7,5 MW:lle mitoitetut potkurit;
. Vastakkain pybrivit potkurijirjestelmit, jotka on mitoitettu yli 15 MW:lle;
c. Jarjestelmiit, jotka kayttavit tulopydrre- tai jattdpyorretekniikkaa
tasoittamaan potkurivirtausta;
d.  Erikoiskevyet, korkeakapasiteettiset (K-arvo ylittaa 300) alennusvaihteet;
e. Tehonsiirron akselijirjestelmat, jotka sisdltdvit komponentteja
komposiittimateriaaleista ja jotka kykenevit siirtdiméan enemman kuin
1 MW;
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2. Seuraavat aluksissa kaytettavit potkurit, tehojérjestelmit tai tehonsiirtojarjestelmit:

a. Saitdsiipipotkurit ja niiden napakokoonpanot, jotka on mitoitettu yli
30 MW:lle;

b. Sisdisesti nestejashdytetyt sdahks-tyontdvoimamoottorit, joiden antoteho
ylittdd 2,5 MW;

c. "Suprajohde"tyontdvoimamoottorit tai kestomagneetti-
tyéntdvoimamoottorit, joiden antoteho ylittdd 0,1 MW;

d.  Tehonsiirron akselijirjestelmat, jotka siséltdvit komponentteja
"komposiitti"materiaaleista ja jotka kykenevit siirtimian enemmaén kuin
2 MW;

€. Tuuletetut tai jaghdytetyt potkurijirjestelmit, jotka on mitoitettu yli
2,5 MW:lle;

3. Seuraavat melunvaimennusjirjestelmit, joita kéiytetﬁéin 1 000 tonnin tai
suuremman uppouman aluksissa:

a. Melunvaimennusjirjestelmit, jotka vaimentavat alle 500 Hz:n taajuuksia ja
jotka koostuvat akustisista jalustoista dieselmoottoreita,
dieselgeneraattoreita, kaasuturbiineita, kaasu- turbumgeneraattorelta
tyéntévoimamoottoreita tai niiden alennusvaihteita varten, ja jotka on
erityisesti suunniteltu melun tai tirinin vaimentamiseen, ja joiden oma
massa ylittad 30 % asennettavien laitteiden massasta;

b.  Aktiiviset d3nen vaimennus- tai kumoamisjérjestelmit, tai erityisesti
tehonsiirtojarjestelmiin suunnitellut magneettiset laakerit, jotka siséltavat
elektronisia ohjausjérjestelmii, ja jotka kykenevit aktiivisesti vihentimain
laitteiden tirini4 tuottamalla melun tai tdrindn vastasignaaleja suoraan melun
tai tdrinédn ldhteeseen;

p. Vesisuihkutydntdvoimajérjesteimit, joiden ulostuloteho ylittad 2,5 MW ja jotka kéyttavat
suunnattavaa suutinta ja virtausta satelevai siipitekniikkaa parantamaan tydntotehoa tai
vihentdmiin koneen aiheuttamaa veden alla levidvédd melua.

qg. Sukeltamiseen ja vedenalaiseen uintiin soveltuvat itsenéiset, suljetun tai puolisuljetun
kierron (rebreathing-) laitteet.

8B Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet
8$B001 Vesitunnelit, joiden taustamelu on vihemmaén kuin 100 dB (vertailuarvo 1 pPa, 1 Hz)

taajuusalueella 0 Hz - 500 Hz ja jotka on suunniteltu mittaamaan veden virtauksen synnyttimé
akustista kenttdd tydntdvoimajirjestelmien mallien ympirilla.
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8C Materiaalit
8C001 'Syntaktiset vaahdot' vedenalaiseen kéyttoon:
‘a.  Jotka on suunniteltu yli 1 000 m:n syvyyksille; ja
b.  Joiden tiheys on vihemmin kuin 561 kg/m’.
Tekn. huom: *
'Syntaktinen vaahto' koostuu ontoista muovi- tai lasipalloista, jotka on upotettu
hartsimatriisiin.
8D Ohjelmistot
8D001 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 8A, 8B tai 8C kohdassa
midriteltyjen laitteiden tai materiaalien "kehittdmistd", "tuotantoa” tai "kdyttod" varten.
8D002 Erityiset "ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaisen melun
vihentdmiseen tarkoitettujen potkurien "kehittdmistd", "tuotantoa”, korjausta, huoltoa tai
uudistamista (uudelleenkoneistamista) varten.
8E Teknologia
8E001 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 8A, 8B tai 8C kohdassa médriteltyjen
laitteiden tai materiaalien "kehittdmistd" tai "tuotantoa” varten.
8E002 Seuraava muu "teknologia":

a. "Teknologia", joka on tarkoitettu erityisesti vedenalaisen melun véhentdmiseen
suunniteltujen potkurien "kehittimistd", "tuotantoa”, korjausta, huoltoa tai

uudelleenkoneistamista varten;

b. "Teknologia", joka on tarkoitettu 8A001, 8A002.b, 8A002.j, 8A002.0 tai 8A002.p
kohdassa madriteltyjen laitteiden huoltoa tai kunnostamista varten.
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RYHMA 9 - TYONTOVOIMALAITTEET, AVARUUSALUKSET JA NIIHIN
" LITTYVAT LAITTEET

9A Jirjestelmiit, laitteet ja komponentit

Huom: Tyéntévoimajdrjestelmit, jotka on suunniteltu tai mitoitettu neutroni- tai lyhytaikaista
ionisoivaa siteilyd vastaan: katso asetarvikeluettelo.

9A001 Seuraavat lentokoneiden kaasuturbiinimoottorit, jotka siséltavat jotain 9E003.akohdassa miiriteltys
"teknologiaa™: .
Huom: KATSO MYOS 9A101 KOHTA.

a. Joita ei ole hyviksytty kdytettidviksi siind madritellyssé "siviililentokoneessa", jota varten
ne on aiottu;

b. Joita "osallistujavaltion" siviili-ilmailuviranomaiset eivit ole hyviksyneet siviilikiyttson;

c. Jotka on suunniteltu lentdmadn yli 1,2 Machin matkanopeudella pidempién kuin

30 minuuttia.

9A002 Laivojen kaasuturbiinimoottorit, joiden méaritelty ISO-standardin mukainen jatkuva teho on
24 245 kW tai enemmin ja polttoaineen nimelliskulutus off vdhemmain kuin -
0,219 kg/kWh 35 - 100 % tehoalueella, seké niitd varten entylsestl suunnitellut kokoonpanot ja
komponentlt

Huom: Termi 'laivojen kaasuturbiinimoottorit’ sisdltdd myds sellaiset kaasuturbiinien
teolliset tai ilmailuversiot, joita kdytetddn laivojen tyontovoimajdrjestelmissd tai
sahkontuotantoon aluksilla.

9A003 Erityisesti suunnitellut kokoonpanot ja komponentit, jotka sisiltdvit miti tahansa
9E003.a kohdassa mairiteltyd "teknologiaa", seuraavia kaasuturbiinitydntdvoima-jérjestelmii
varten: '

a. Jotka on miaritelty 9A001 kohdassa;

b.  Joiden suunnittelu- tai tuotantoalkupera ei ole "osallistujavaltiosta” tai on valmistajalle
tuntematon.
9A004 Avaruuteen laukaisussa kiytettdvat kantoraketit tai "avaruusalukset".

Huom: KATSO MYOS 9A104 KOHTA.
Huom.1: 94004 kohta ei aseta valvonnanalaisiksi hyétykuormia.
Huom.2:  "Avaruusalusten” hyétykuormiin sisdltyvien tuotteiden valvonnanalaisuuden

mddrittimiseksi, katso soveltuvat ryhmit.

9A005 ‘Nestemiistd polttoainetta kdyttavien rakettien tydntSvoimajirjestelmdt, jotka sisaltavat mitd
tahansa 9A006 kohdassa miiriteltyji jirjestelmis tai komponentteja.
Huom: KATSO MYOS 9A105 ja 9A119 KOHTA.
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94006 Seuraavat jirjestelmdt tai komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu nestemdistd polttoainetta
kéyttivien rakettien tyontovoimajdrjestelmiin:

Huom: KATSO MYOS 9A106 ja 94108 KOHTA.

a.  Kryogeeniset jaghdyttimet, lentokeveit dewar-sdilidt, kryogeeniset liimpé')putket tai
kryogeeniset jirjestelmit, jotka on erityisesti suunniteltu kiytettavaksi avaruusaluksissa ja
jotka kykenevit rajoittamaan kryogeenisen nesteen hukan vihempéén kuin
30 % vuodessa;

b.  Kryogeeniset siiliot tai suljetun kierron jadhdytysjérjestelmat, jotka kykenevét
tuottamaan 100 K (-173 C) astetta tai alempia lampétiloja, yli 3 Machin lentonopeutta
ylldpitima4n tarkoitettuja lentokoneita, kantoraketteja tai avaruusaluksia varten;

c.  Nestemiisen vedyn varastointi- tai siirtojarjestelmat;

d.  Korkeapaineiset (yli 17,5 MPa) turbopumput, pumppujen komponentit tai niihin liittyvét
kaasugeneraattorit tai laajenemissyklin turbiinimoottorijérjestelmat;

e. Korkeapaineiset (yli 10,6 MPa) tyontdkammiot ja niiden suuttimet;

f. Polttoaineen varastointijarjestelmat, jotka kéyttavit kapillaarista sdilytysti tai positiivista
(esim. joustavilla palkeilla aikaansaatua) poistoperiaatetta;

g.  Erityisesti nestemisté polttoainetta kiyttiville rakettimoottoreille suunnitellut
nestemiisen polttoaineen injektorit, joiden yksittdiset suuttimet ovat lapimitaltaan
0,381 mm tai pienemmit (ei-pySreiden aukkojen ala 1,14x 107 cm” tai pienempi);

h.  Yksiosaiset hiili-hiili palokammiot tai yksiosaiset hiili-hiili poistokartiot, joiden tiheydet
ylittavit 1,4 g/cm’ ja murtovetolujuus ylittad 48 MPa.

9A007 Kiintedi polttoainetta kdyttivien rakettien tydntovoimajirjestelmit, joilla on jokin seuraavista:

Huom: KATSO MYOS 9A119 KOHTA.

Kokonaisimpulssikapasiteetti ylittdd 1,1 MNs;

Ominaisimpulssi on 2,4 kNs/kg tai enemmin kun suutinvirtausta laajennetaan siten, ettd
kammion paine on 7 MPa (suhteutettuna merenpinnan tasolle);

Vaiheiden massaosamarit ylittivit 88 % ja kiintedn polttoaineen tayttosuhde ylittdd
86 %;

Jonkin 9A008 kohdassa miiritellyistd komponenteista; tai -

Eristeen ja polttoaineen vililld on sidosjarjestelmét, joissa kdytetddn suoraanliitettyd
moottorirakennetta muodostamaan 'vahva mekaaninen sidos' tai este kemialliselle
kulkeutumiselle kiintesn polttoaineen ja kotelon eristysmateriaalin vilille.

Tekn. huom:

94007.¢ kohdassa tarkoitetaan 'vahvalla mekaanisella sidoksella’ vahintddn polttoaineen
vahvuista sidosta.
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9A008 Seuraavat erityisesti kiinteitd polttoainetta kiyttivien rakettien tydntévoimajirjestelmii varten
suunnitellut komponentit:

Huom: KATSO MYOS 9A108 KOHTA.

a. Eristeen ja polttoaineen viliset sidosjérjestelmat, joissa kdytetddn vuorausta
muodostamaan 'vahva mekaaninen sidos' tai este kemialliselle kulkeutumiselle kiinteén
polttoaineen ja kotelon eristysmateriaalin vilille;

Tekn. huom:
94008.a kohdassa tarkoitetaan vahvalla mekaanisella sidoksella’ vihintdcdn polttoaineen
vahvuista sidosta.

b.  Kuidusta kiedotusta "komposiitti"materiaalista valmistetut moottorikotelot, joiden
lapimitta ylittdd 0,61 m tai joiden rakenteellinen tehokkuussuhde (PV/W) ylittdd 25 km;
Tekn. huom:

Rakenteellinen tehokkuussuhde (PV/W) on puhkeamispaineen (P) ja astian tilavuuden (V)
tulo jaettuna paineastian kokonaispainolla (W).

c. Suuttimet, joiden tyontdvoimataso ylittdd 45 kN tai joiden kaulan kulumisnopeus on
vihemmain kuin 0,075 mm/s;

d.  Liikkuvan suuttimen tai sekunddérisen polttoaineen ruiskutuksen tyontdvektorin
ohjausjdrjestelmat:

1. Jotka kykenevit yli £+ 5 asteen liikkeeseen akselinsa ympiri;
2. Joiden kulmavektoria voidaan kdantas 20 astetta sekunnissa tai enemmin; tai
3. Joiden kulmavektorikiihtyvyys on 40 astetta/s” tai enemmiin.

9A009 Hybridipolttoainetta kiyttdvien rakettien tydntovoimajérjestelmit, joiden:

Huom: KATSO MYOS 9A109 ja 9A119 KOHTA.

a. Kokonaisimpulssikapasiteetti ylittdd 1,1 MNs; tai

b. tydntdvoima ylittdd tyhjoolosuhteissa 220 kN.

9A010 Seuraavat kantoraketteja tai kantorakettien tyontovonmalalttelta tai ' avaruusalul\sm varten

erityisesti suunniteilut komponentit, Jarjestelmat Jja rakenteet:
Huom: KATSO MYOS 1A002 ja 9A110 KOHTA.

a. Kaikki 10 kg ylittdvit komponentit ja rakenteet, jotka on erityisesti suunniteltu 1C007 tai
1C010 kohdassa midriteltyjd metalli"matriiseja", "komposiitteja", orgaanisia
"komposiitteja”, keraamisia "komposiitteja" tai metallivahvistettuja materiaaleja kayttden
valmistettuja laukaisulaitteita varten;

Huom: Painorajoitus ei ole olennainen kdrkikartioille.

b. Komponentit ja rakenteet, jotka on erityisesti suunniteltu
9A005-9A009 kohdassa médriteltyihin laukaisulaitteiden tyontévoima-jirjestelmiin, ja
jotka on valmistettu 1C007 tai 1C010 kohdassa midriteltyjd metallimatriiseja,
komposiitteja, orgaanisia komposiitteja, keraamisia komposiitteja tai metallivahvistettuja
materiaaleja kédyttden;

C. Rakenteellisia komponentteja ja eristidvii jirjestelmid, jotka on erityisesti suunniteltu
aktiivisesti ohjaamaan "avaruusaluksen" rakenteiden dynaamisia reaktioita tai
muodonmuutoksia;

d.  Nestemdiistd polttoametta kayttavit sykdysrakettimoottorit, joiden tyonto/pamo suhde on
1 kN/kg tai enemman ja vasteaika (aika, joka tarvitaan saavuttamaan
90 % mitoitetusta tydntdvoimasta kdynnistyksestd) on vaihemmén kuin 30 ms.
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9A011 Patoputki- (ramjet), ahtoputki- (scramjet) tai yhdistelmétahtimoottorit ja niiden erityisesti
suunnitellut komponentit.

Huom: KATSO MYOS 9A111 ja 94118 KOHTA.

9A101 Seuraavat muut kuin 9A001 kohdassa miiritellyt keveiét suihkuturbiini- ja ohivirtausmoottorit
(mukaan lukien yhdistelméturbiinimoottorit), joita voidaan kéyttdd "ohjuksissa":
a. Moottorit, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
1. Maksimi (asentamattomana saavutettu) tydntdvoiman arvo on suurempi kuin
1 000 N lukuun ottamatta hyviksyttyji siviilimoottoreita, joiden maksimi
(asentamattomana saavutettu) tydntévoiman arvo on
suurempi kuin 8 890 N; ja
2. Ominaispolttoaineen kulutus (merenpinnnan tasolla vakio- Ja normaaliolosuhteissa)
on 0,13 kg/N/h tai vihemman; tai
b.  Moottorit, jotka on suunniteltu tai muunnettu kéytettiviksi "ohjuksissa".
9A104 Luotainraketit, jotka kykenevit vahintadn 300 km:n kantomatkaan.
Huom: KATSO MYOS 9A004 KOHTA.
9A105 Seuraavat nestemiistd polttoainetta kayttavit rakettimoettorit:

Huom: KATSO MYOS 9A119 KOHTA.

a. Muut kuin 9A005 kohdassa médritellyt nestemiisté polttoainetta kdyttavat
rakettimoottorit, joita voidaan kéyttda "ohjuksissa" ja joiden kokonaisimpulssikapasiteetti
on 1,1 MNs tai suurempi;

b. Muut kuin 9A005 tai 9A105.a kohdassa médritellyt nestemdisté polttoainetta kdyttavit
rakettimoottorit, joita voidaan kéyttdd kantomatkaltaan
300 km:n tiydellisissé rakettijirjestelmissé tai miehittimattomissi ilma-aluksissa ja
joiden kokonaisimpulssikapasiteetti on 0,841 MNs tai suurempi.

9A106 Seuraavat muut kuin 9A006 kohdassa miiritellyt nestemaista polttoainetfa kayttaviin

raketteihin erityisesti suunnitellut jarjestelmit ja komponentit, joita voidaan kdyttédd ohjuksissa:
a. Tydntdvoima- ja palokammioiden kuluvat vuoraukset;
b. Rakettien suuttimet;

c. Tyontévoimavektorin ohjauksen alajérjestelmit;
Tekn. huom:
Esimerkkejd tavoista, joilla saavutetaan 94106.c kohdassa mddritelty
tyontovounavektorzn ohjaus:
Taipuisa suutin;
Neste- tai toisiokaasusuihkutus;
Liikkuva moottori tai suutin,;
Poistokaasuvirtauksen poikkeutus (suihkusiivekkeet tai -tangot); tai
Tyéntovoimalaipat.

LR~
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9A106 Jjatkuu

d.  Nestemdisen ja lietemiisen ajoaineen (myds hapettimien) ohjausjirjestelmit seka niitd
varten erityisesti suunnitellut komponentit, jotka on suunniteltu tai muunnettu toimimaan
yli 10 g:n rms ja 20-2 000 Hz:n tarindolosuhteissa.

Huom: Ainoat servoventtiilit ja pumput, jotka on mddritelty 94106.d kohdassa ovat

seuraavat: ,

a Servoventtiilit, jotka on suunniteltu 24 litran minuutissa tai
suuremmille virtausnopeuksille, 7 MPa tai suuremmalle
absoluuttipaineelle ja joiden toimilaitteen vasteaika on viihemmdn
kuin 100 ms;

b. Pumput nestemdisid polttoaineita varten, joiden akselinopeudet ovat
yhtdsuuria tai suurempia kuin 8 000 rpm tai joiden poistumispaineet
ovat yhtdsuuria tai suurempia kuin 7 MPa.

9A107 Muut kuin 9A007 kohdassa mééritellyt kiintedd polttoainetta kéyttavit rakettimoottorit, joita
voidaan kiyttds kantomatkaltaan 300 km:n tdydellisissd rakettijarjestelmissi tai
miehittiméttdmissd ilma-aluksissa ja joiden kokonaisimpulssikapasiteetti on
0,841 MNss tai suurempi. _
Huom: KATSO MYOS 9A119 KOHTA.

9A108 Seuraavat muut kuin 9A008 kohdassa miéritellyt komponentit, joita voidaan kayttds
"ohjuksissa" ja jotka on erityisesti suunniteltu kiintedd polttoainetta kéyttdvien rakettien
tyontdvoimajérjestelmid varten:

a. Rakettimoottorien kotelot, niiden sisdvuoraukset ja eristykset;
b. Rakettien suuttimet;
c. Tyontovoimavektorin ohjauksen alajérjestelmit.

Tekn. huom: )
Esimerkkejd tavoista, joilla saavutetaan 94108.c kohdassa mddritelty
tyontovoimavektorin ohjaus:

Taipuisa suutin;

Neste- tai toisiokaasusuihkutus;

Liikkuva moottori tai suutin; ;

Poistokaasuvirtauksen poikkeutus (suihkusiivekkeet tai -tangot); tai
Tyontovoimalaipat.

Lk~

9A109 Muut kuin 9A009 kohdassa midritellyt hybridirakettimoottorit, joita voidaan kdyttdd

“ohjuksissa” ja erityisesti niitd varten suunnitellut komponentit.
Huom: KATSO MYOS 9A119 KOHTA.
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9A110

9A111

9A115

9A116

9A117

9A118

9A119

Muut kuin 9A010 kohdassa mairitellyt komposiittirakenteet, -laminaatit ja niistd tehdyt
valmisteet, jotka on erityisesti suunniteltu kéytettaviksi 9A004 kohdassa madritellyissi
avaruuteen laukaisussa kiytettavissd kantoraketeissa tai 9A104 kohdassa madritellyissd
luotainraketeissa tai 9A005, 9A007, 9A105.a, 9A106-9A108, 9A116 tai 9A119 kohdassa
midritellyissd alajarjestelmlssa seka hartsnlla kylldstetyt ku1tuprepregxt ja metallipinnoitetut
kuitupreformit niitd varten, ja jotka on valmistettu joko orgaanisesta tai metallimatriisista
kayttien kuitu- tai sdievahvisteita, joiden ' omma1svetolujuus on suurempi kuin 7,62 x 10°m ja
"ominaiskimmomoduuli" suurempi kuin 3,18 x10°m.

Huom: KATSO MYOS 1A002, 1C010 j ja 1C210 KOHTA.

Huom: Ainoat hartsikylldstetyt kuituprepregit, jotka on mddritelty 94110 kohdassa ovat
" ne, jois3a kdytetddn hartseja, joiden lasittumislampotila (Ty) vulkanoinnin jédlkeen
ylittéd 418 K (145 C) astetta ASTM D4065 tai vastaavan standardin mukaan
mddriteltynd.

Pulsswuiﬁkumoottorit joita voidaan kayttdd "ohjuksissa", seki niitd varten erityisesti
suunniteltut komponentit.
Huom: KATSO MYOS 9A011 ja 94118 KOHTA.

Seuraavat 9A004 kohdassa méiriteltyjd avaruuteen laukaisussa kaytettavia kantoral\etteja tai
9A104 kohdassa méiriteltyja luotamral\etteja varten erityisesti suunnitellut tai muunnetut -
laukaisuapulaitteet:

a. Kojeet ja laitteet kisittely4, hallintaa, aktivointia tai laukaisua varten;

b.  Ajoneuvot kuljetusta, kisittelys, hallintaa, aktivointia tai laukaisua varten.

Seuraavat "ohjuksi'ssa" kiyttokelpoiset ilmakehdin palaamaan suunnitellut alukset sekd niita
varten suunnitellut tai muunnetut laitteet:

a.  Ilmakeh#dn palaamaan suunnitellut alukset;

b.  Keraamisista tai sulamalla kuluvista aineista valmistetut limpdsuojukset ja niiden osat;

c. Kevyistd, suuren ominaislimmén omaavista aineista valmistetut jadhdytyslevyt ja niiden
osat; B '

d.  llmakehiin palaaviin aluksiin erityisesti suunnitetiut elektroniset laitteet.

"Ohjuksissa" kdyttokelpoiset rakettien vaiheistusmekanismit, irrotusmekanismit ja vaiheiden
viliset laitteet.

9A011 tai 9A111 kohdassa madritellyissd "ohjuksissa” kayttoke!pmsten moottorien
palonsiitelylaitteet.

Muut kuin 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 ja 9A109 kohdassa madritellyt yksittaiset
rakettien vaiheet, joita voidaan kiyttds kantomatkaltaan 300 km:n taydellisisséd
rakettijirjestelmissi tai miehittiméattomissi ilma-aluksissa.
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9B Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet

9B001 Seuraavat erityisesti suunnitellut laitteet, tyokalut tai kiinnittimet kaasuturbiinien lapojen,
siipien tai kdrkivaipan valujen valmistamiseen tai mittaukseen:
a, Laitteet suunnattua kiinteytysti tai yksikidevalua varten;
b.  Keraamiset ytimet tai kuoret;
c.  Keraamisten ytimien valmistuslaitteet ja -tyokalut;
d.  Keraamisten kuorien vahamallien valmistuslaitteet.

9B002 On-line (tosiaikaiset) -ohjausjarjestelmit, instrumentointi (anturit mukaan lukien) tai
automaattiset tiedonkeruu- ja -kisittelylaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu 9E003.a kohdassa
midriteltyd "teknologiaa" siséltdvien kaasuturbiinimoottorien, niiden kokoonpanojen tai
komponenttien "kehittimiseen".

9B003 Valmistus- ja testauslaitteet sellaisten kaasuturbiinien harjatiivisteiden tuotantoon, jotka on
suunniteltu toimimaan 335 m/s ylittavilla kirkien nopeuksilla ja yli
773 K (500 C) asteen lampétiloissa, seki ndiden laitteiden erityisesti suunniteilut osat ja
varusteet. ' -

9B004 Tyokalut, suulakkeet, tai kiinnittimet "superseoksen"”, titaanin tai 9E003.a.3 tai
9E003.a.6 kohdassa médriteltyjen metalliyhdisteiden airfoil-to-disk-yhdistelmien mekaaniseen
liittdmiseen kaasuturbiineita varten.

9B005 On-line (tosiaikaiset) -ohjausjérjestelmat, instrumentointi (anturit mukaan lukien) tai

automaattiset tiedonkeruu- ja -kisittelylaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu kdytettdviksi
seuraavissa tuulitunneleissa tai laitteissa:
Huom: KATSO MYOS 9B105 KOHTA.

a. Tuulitunnelit, jotka on suunniteltu 1,2 Machin tai suuremmille nopeuksille;
paitsi: Sellaiset, jotka en erityisesti suunniteltu koulutustarkoituksiin, ja joiden
testauslohkon koko (lateraalisesti mitattuna) on vihemmén kuin 250 mm;
Tekn. huom:
9B005.a kohdassa testauslohkon koko tarkoittaa ympyrdn ldpimittaa, nelion sivua tai
suorakaiteen pisintd sivua testauslohkon laajimmalla kohdalla mitattuna.

b. Laitteet, joilla simuloidaan virtausympéristsjd yli 5 Machin nopeuksilla, mukaanlukien
hot-shot-tunnelit, plasmakaaritunnelit, paineiskuputket, paineiskutunnelit, kaasutunnelit ja
kevyet kaasutykit; tai

c. Tuulitunnelit ja laitteet, muut kuin kaksidimensioiset lohkot, joilla voidaan simuloida

virtauksia, joiden Reynoldsin luku on yli 25 x 10°.
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9B006 Erityisesti suunnitellut akustisen virihtelyn testauslaitteet, joilla voidaan tuottaa

9B007

9B008

9B009

9B105

9B106

9BI115

9B116

9B117

160 dB:n tai suurempia d4dnenpainetasoja (verrattuna 20 pPa:iin), ja joiden nimellinen
ulostuloteho on 4 kW tai enemmin testikammion lampétilan ollessa yli

1273 K (1 000 C) astetta, seki erityisesti niitd varten suunnitellut kvartsikuumentimet.
Huom: KATSO MYOS 9B106 KOHTA.

Laitteet,v jotka on erityisesti suunniteltu rakettimoottorien eheyden tutkimiseen kdyttden muita
ainetta rikkomattomia testimenetelmia (NDT) kuin tasordntgenii tai fysikaalisia tai kemiallisia
perusanalyyseja.

Muuntimet, jotka on erityisesti suunniteltu seinimin pintakitkan suoraan mittaa-miseen
testausvirtauksella, jonka stagnaatiolimpétila ylittad 833 K (560 C) astetta.

Tyokalut, jotka on erityisesti suunniteltu sellaisten turbiinimoottorin jauhemetallurgisten
roottoriosien tuotantoon, jotka kykenevit toimimaan rasitustasolla, joka on 60 % tai enemmén
niiden murtovetolujuudesta (UTS) ja 873 K (600 C) asteen tai korkeammissa metallin '
lampéotiloissa.

Mach 0,9 tai suuremmille nopeuksille tarkoitetut tuulitunnelit, joita vaidaan kéyttad "ohjuksia”
tai niiden alajirjestelmid varten. ' -
Huom: KATSO MYOS 9B005S KOHTA.

Seuraavat ympéristdolosuhdekammiot tai kaiuttomat huoneet:

a.  Ympiristdolosuhdekammiot, joilla voidaan simuloida seuraavia lento-olosuhteita:
1. 10 g:n RMS tai suurempia tdrindolosuhteita 20 Hz:n ja 2 000 Hz:n vililld ja 5 kN:n
tai suuremmalla tirindvoimalla; ja
2. 15000 m:n tai suurempia korkeuksia; tai
3. Vahintiin 223 K (-50 C) - 398 K (+125 C) asteen ldmpétilaa;

b. Kaiuttomat huoneet, joilla voidaan simuloida seuraavia lento-olosuhteita:
1. 140 dB:n (verrattuna 20 pPa:iin) tai suurempia yleisddnenpainetasoja
tai 4 kW:n tai suurempaa mitoitettua akustista tehoa; ja
2. 15 000 m:n tai suurempia korkeuksia; tai

3. Vihintédn 223 K (-50 C)-398 K (+125 C) asteen lampétilaa.

Erityisesti suunnitellut "tuotantolaitteet" 9A005-9A009, 9A011, 9A101,
9A105-9A109, 9A111, 9A116-9A119 kohdassa médriteltyja jarjestelmis, alajdrjestelmid ja
komponentteja varten.

Erityisesti suunnitellut "tuotantolaitteet” 9A004 kohdassa méériteltyjd avaruuteen laukaisussa
kiytettdvii kantoraketteja varten tai 9A005-9A009, 9A011, 9A101, 9A104-9A109, 9A111 tai
9A116-9A119 kohdassa méiriteltyji jarjestelmid, alajérjestelmid ja komponentteja varten.

Kiintesd tai nestemdistd polttoainetta kiyttavii raketteja tai rakettimoottoreita varten tarkoitetut

testauspenkit ja testaustelineet, joilla on seuraavat ominaisuudet:

a.  Ne kestivit yli 90 kN tydntvoimia; tai

b.  Niilld voidaan samanaikaisesti mitata kaikkien kolmen akselin
tydntévoimakomponentteja.
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9C

9D

9D001

9D002

9D003

9D004

Materiaalit

Ei ole.

Ohjelmistot

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muutettu 9A, 9B tai 9E003 kohdassa
midriteltyjen laitteiden tai "teknologian" "kehittamistd" varten.

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muutettu 9A tai 9B kohdassa méériteltyjen
laitteiden "tuotantoa" varten.

Seuraavat "ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muutettu 9A kohdassa maanteltyjen
tyontovoxma-JarJestelmlen "tayden auktoriteetin digitaalisten moottorin ohjausten" ("FADEC")
tai 9B kohdassa miiriteltyjen laitteiden "kédytt64" varten:

a. "Ohjelmistot” tyontdvoimajirjestelmien, avaruustestauslaitteistojen, tai'ilmaa-
hengittdvien lentokonemoottorien testauslalttelstOJen digitaalielektronisia
ohjausjérjestelmid varten; '

b. Vikasietoiset ' oh_]elmlstot , joita kidytetddn tyontdvoimajdrjestelmien
"FADEC"-ohjauksissa ja niihin liittyvissi testauslaitteistoissa.

Seuraavat muut "ohjelmistot":

a. 2D- tai 3D-viskoosiset "ohjelmistot", jotka on varmennettu tuulitunneli- tai
lentotestitiedoilla, joita tarvitaan moottorivirtauksen yksityiskohtaiseen mallintamiseen;

b.  Lentokaasuturbiinimoottoreiden, niiden kokoonpanojen tai komponenttien testaamiseen
tarkoitetut "ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu kerddmaian, rajaamaan ja
analysoimaan tietoja tosiajassa, ja jotka pystyvit takaisinkytkettyyn sd&t66n, mukaan
lukien testauskohteiden ja testiolosuhteiden dynaaminen muuttaminen testauksen

kuluessa;

c. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu ohjaamaan suunnattua kiinteytysti tai
yksikidevalua; : N

d. "Lihdekoodilla", "kohdekoodilla" tai konekieliselld koodilla toimivat "ohjelmistot"”, joita
tarvitaan roottorisiipien kirkien vilyksen ohjauksen aktiivisten kompensointijérjestelmien
"kaytossd".
Huom: 9D004.d kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "ohjelmistoja”, jotka on

asennettu valvonnan ulkopuolisiin laitteisiin tai joita tarvitaan
ylldapitotehtdvissad, jotka liittyvit aktiivisesti kompensoivien vilyksen
ohjausjdrjestelmien kalibrointiin, huoltoon tai ajanmukaistamiseen.
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9D101

9D103

9E

9E001

9E002

9E003

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 9B105, 9B106, 9B116 tai 9B117 kohdassa
midriteltyjen laitteiden "kdyttod" varten.

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 9A004 kohdassa madriteltyjen avaruuteen

laukaisussa kéytettivien kantorakettien tai 9A104 kohdassa médriteltyjen luotainrakettien tai
...alajdrjestelmien... suunnittelun integrointiin.

Huom: ° 9DI103 kohdassa mddritellyt ohjelmat ovat valvonnanalaisia myds yhdistettynd
44102 kohdassa mddriteltyihin laitteisiin. :

Teknologia

Huom: 9E kohdassa mddritelty kaasuturbiinimoottorien kehittdmis- tai tuotantoteknologia
on valvonnanalaista myds silloin, kun sitd kdytetddn korjauksen, uudistamisen tai
huollon yhteydessd. Valvonnan ulkopuolella ovat tekninen tieto, piirustukset tai
dokumentaatio sellaisia ylldpitotoimenpiteitd varten, jotka liittyvit suoraan
viallisten tai ei-korjattaviksi tarkoitettujen vaihdettavien yksikéiden kalibrointiin,
poistoon tai vaihtoon, kokonaiset moottorit tai niiden moduulit mukaan lukien.

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti, jota "tarvitaan" .
9A001.c, 9A004-9A011, 9B tai 9D Kohdassa miiriteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen”
"kehittdmistd" varten. )

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti, jota "tarvitaan"
9A001.c, 9A004-9A011 tai 9B kohdassa médriteltyjen laitteiden "tuotantoa” varten.

Huom: Valvonnanalaisten rakenteiden, laminaattien ja materiaalien korjaukseen
tarvittava teknologia: katso 1E002.f kohta.

Seuraava muu "teknologia":

a. "Teknologia", jota "tarvitaan" seuraavien kaasuturbiinimoottorikomponenttien tai -
jarjestelmien "kehittamistd" tai "tuotantoa" varten: -

1. Suunnatusti kiinteytetyista (DS) tai yksikideseoksista (SC) valmistetut
kaasuturbiinien lavat, siivet tai kirkivaipat, jotka on mitoitettu
(001 Millerin indeksin suunnassa) vahintizn 400 tuntia 1 273 K (1000 C) asteen
lampétiloissa ja 200 MPa:n paineessa keskimaaraisten ominaisarvojen perusteella;

2. Monikupuiset polttokammiot, joiden polttimen poistoaukon keskiméérédinen
lampétila on yli 1 813 K (1 540 C) astetta tai polttokammiot, joissa on termisesti
erotetut vaipat, ei-metalliset vaipat tai ei-metalliset kuoret;
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SE003

a.  jatkuu

3.

10.

11.

12.

Komponentit, jotka on valmistettu orgaanisista “komposiitti"materiaaleista, jotka
on suunniteltu toimimaan yli 588 K (315 C) asteen ldmpétiloissa, tai 1A002 tai
1C007 kohdassa miiritellyist4d valvonnanalaisista
metalli"matriisi""komposiiteista”, materiaaleista, joilla on keraaminen "matriisi",
metalliyhdisteisti tai lujitetuista metalliyhdisteist;

Jadhdyttimattomit turbiinien lavat, siivet, kdrkien vaipat tai muut komponentit,
jotka on suunniteltu toimimaan 1 323 K (1 050 C) asteen tai korkeammissa
kaasuvirran lampétiloissa;

Jadhdytetyt turbiinién lavat, siivet tai kirkien vaipat, muut kuin
9E003.a.1 kohdassa kuvatut, jotka joutuvat alttiiksi 1 643 K (1 370°C) tai
korkeammille kaasuvirran lampétiloille;

Lapojen liitokset, joissa kantopinta on yhdistetty roottorin kehddn mekaanista
liittdmistd kdyttden;

Kaasuturbiinimoottorien komponentit, joissa on kaytetty 2E003.b kohdassa
miiriteltyd "diffuusioliittimis""teknologiaa";

Vauriosietoiset kaasuturbiinimoottorin pyorivét komponentit, joissa on kiytetty
1C002.b kohdassa midriteltyjd jauhemetallurgisia materiaaleja;

"FADEC"-kaasuturbiini- ja yhdistelmé&tahtimoottoreita varten seka siihen liittyvit
diagnostiikkakomponentit, anturit ja erityisesti suunnitellut komponentit;

Saddettdva virtaustien geometria ja siihen liittyvat ohjausjarjestelmat:

a. Kaasugeneraattoriturbiineja varten;

b.  Puhallin- tai kdyttSturbiineja varten;

c. Suihkusuuttimia varten;

Huom.1:  Aseteltavaan virtaustien geometriaan ja siihen liittyviin
ohjausjérjestelmiin ei 9£003.a. 10 kohdassa lueta tuloaukon
Jjohdesiipid, sdddettévdsiipisid puhaltimia, sdddettavid staattoreitu
eikd ahtimen puhallus-venttiileja.

Huom.2:  9E003.a.10. kohta ei aseta valvonnanalaiseksi jarrutustyontévoiman
sdddettdvan virtaustien geometrian "kehittdmis"- tai
“tuotanto""teknologiaa”.

Roottorin siivenkirkien vilyksen ohjausjirjestelmat, jotka kayttavat aktiivisesti
kompensoivaa kotelo"teknologiaa", joka on rajattu suunnittelu- ja
kehitystietokantaan; tai

Pitkdjinteiset ontot puhaltimien siivet, joilla ei ole osittaista tuentaa;

b.  "Teknologia", jota "tarvitaan" seuraavien laitteiden "kehittdmistad" ja "tuotantoa" varten:

1.
2.

Tuulitunneleissa kaytettavit mallit, jotka on varustettu pinta-antureilla ja jotka
kykenevit ldhettimadn tietoa antureilta tiedonkeruujdrjestelmalle; tai
Komposiiteista valmistetut potkurien lavat tai potkurituulettimet, jotka kestavit yli
2 000 kW yli 0,55 Machin lentonopeuksilla;
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9E003 jatkuu

C.

"Teknologia", jota "tarvitaan" kaasuturbiinimoottorin komponenttien kehittdmista" tai
“tuotantoa” varten kiyttien "laser"-, vesisuihku- tai ECM/EDM-reidnporausprosesseja,
joilla aikaansaadaan reikig, joilla on jokin seuraavista ominaisuusryhmista:

1.  Kaikki seuraavat:

a. Syvyys enemmin kuin nelji kertaa niiden lapimitta;
b.  Lipimitta vihemmin kuin 0,76 mm; ja
c. Kohtauskulma 25 astetta tai vihemman; tai
2. Kaikki seuraavat: ' .
a. Syvyys enemmin kuin viisi kertaa niiden ldpimitta;
b.  Lipimitta vdhemmin kuin 0,4 mm; ja
c. Kohtauskulma enemmain kuin 25 astetta;
Tekn. huom:

9E003.c kohdassa kohtauskulma mitataan tasosta, joka sivuaa kantopintaa
pisteessd, jossa reicn keskiviiva lavistdd kantopinnan.

"Teknologia", jota "tarvitaan":

1. Helikopterien tehonsiirtojdrjestelmien tai kidntyvaroottoristen tai kddntyvasiipisten
ilma-alusten tehonsiirtojirjestelmien "kehittdmistid" ja varten; tai
2. Helikopterien tehonsiirtojérjestelmien tai kdéntyvaroottoristen tai kddntyvésiipisten

ilma-alusten tehonsiirtojirjestelmien "tuotantoa” varten;

1. "Teknologia", jota "tarvitaan" maakulkuneuvojen tydntévoimajarjestelmien
diesel(mintd)moottorien "kehittimistd" tai "tuotantoa”, joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:

a. Kotelotilavuus on 1,2 m’ tai vahemmin;
b. Kokonaisantoteho on enemmin kuin 750 kW 80/1269/EEC:n,

SO 2534:n tai vastaavan kansallisen standardin mukaisesti maéritettynd; ja
c. Tehon tiheys on enemmin kuin 700 kW kotelotilavuuden m?:i4 kohti;

Tekn. huom:
Kotelotilavuus 9E003.e. 1.a kohdassa on kolmen toisiaan vastaan kohtisuorassa
olevan, seuraavalla tavalla mitatun dimension tulo:

Pituus. Kampiakselin pituus etulaipasta vauhtipyérdn etusivuun;
Leveys: Suurin seuraavista:
a. Ulkomitta venttiilin kannesta toiseen venttiilin kanteen;
b. - Sylinterinkansien ulkoreunojen mitat; tai
c. Vauhtipyordn kotelon ldapimitta;
Korkeus:  Suurin seuraavista: :
a. Kampiakselin keskiviivasta venttiilin kannen pdallimmdiseen

tasoon (tai sylinterinkanteen) otettu mitta laskettuna yhteen
kaksinkertaisen iskunpituuden kanssa, tai
b. Vauhtipyérdn kotelon ldpimitta.
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2. "Teknologia", jota "tarvitaan" seuraavien, erityisesti korkeatehoisia
dieselmoottoreita varten suunniteltujen komponenttien "tuotantoa" varten:

a. "Teknologia", jota "tarvitaan" sellaisten moottorijirjestelmien "tuotantoa”
varten, joiden kaikki seuraavat osat on valmistettu kiyttden 1C007 kohdassa
midriteltyjd valvonnanalaisia keraamisia materiaaleja:

1. Sylinteriputket;

2. Minnit;

3. Sylinterinkannet; ja

4. Yksi tai useampia muita komponentteja (mukaan lukien pakoaukot,
turboahtimet, venttiilien ohjaimet, venttiilikokoonpanot tai eristetyt
polttoaineen suihkuttimet;

b.  "Teknologia", jota "tarvitaan" sellaisten turboahdinjirjestelmien tuotantoon,
Joissa on yksivaiheiset kompressorit, joilla on kaikki seuraavat
ominaisuudet:

1. Toimivat 4:1 tai suuremmilla painesuhteilla;

2. Massavirtaus on 30-130 kg minuutissa; ja

3. Kompressori- tai turbiiniosan virtauslipimittaa voidaan muuttaa;

c. "Teknologia", jota "tarvitaan" sellaisten polttoaineen suihkutusjérjestelmien
tuotantoon, jotka on erityisesti suunniteTtu mahdollistamaan useiden
polttoaineiden (esim. diesel- tai suihkumoottoripolttoaineet) kaytts
viskositeettialueella, joka ulottuu dieselpolttoaineesta
(2,5 ¢St 310,8 K (37,8 C) asteessa) bensiiniin
(0,5¢St310,8 K (37,8 C) asteessa), ja_joilla on molemmat seuraavista:

1. Suihkutusméiré ylittaa 230 mm’ suihkutusta ja sylinterid
kohti; ja

2. Erityisesti suunnitellut elektroniset ohjaustoiminnot, Jjotka kayttaimallg
sopivia antureita vaihtavat polttoaineen ominaisuuksista riippuen
automaattisesti siitimen arvoja niin etti viintdmomenttiominaisuudet
pysyvit samoina;

3. "Teknologia", jota "tarvitaan" sellaisten korkeatehoisten
dieselmoottorien "kehittimisti" tai "tuotantoa” varten, joissa kdytetdin
sylinteriseindmin kiinted4, kaasumaista tai nestekalvovoitelua (tai
ndiden yhdistelmas), joka sallii toiminnan yli 723 K (450 C) asteen
lampétiloissa (mitattuna mannin ylarenkaan litkkeen yldrajalta
sylinterin seiniméin).

Tekn. huom:
Korkeatehoisia dieselmoottoreita ovat dieselmoottorit, Jjoiden
keskimddrdiseksi teholliseksi jarrutuspaineeksi on mddritelty
1,8 MPa tai enemmdin 2 300 rpm:n kierrosnopeudella, edellyttien ettd
nimellinen kierrosnopeus on 2 300 rpm tai enemmdin.

9E101 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 9A101,9A104-9A111 tai

9A115-9A119 kohdassa miiriteltyjen tuotteiden "kehittmista" tai "tuotantoa” varten.
S9E102 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 9A004 kohdassa médriteltyjen

avaruuteen laukaisussa kiytettivien kantorakettien tai 9A005-9A01 1, 9A101, 9A104-9A111,
9A115-9A119, 9B105, 9B106, 9B115, 9B1 16,9B117,9D101 tai 9D103 kohdassa
maédriteltyjen tuotteiden "kiytts4" varten. '
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LIITE 11

Piitoksen 3 artiklassa ja asetuksessa (EY) N:o 3381/94 olevassa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
tarkoitettu luettelo.
(Yhteinen luettelo mddrdpaikoista, joihin voidaan soveltaa yksinkertaistettuja menettelyja.)

1. Yleislisenssid voidaan kiyttdd mySnnettiessd liéenssejﬁ kaksikiiyttﬁtudtteille tiettyihin
madripaikkoihin, erityisesti viennissd seuraaviin maihin, jotka ovat jasenini kaikissa merkittdvissd
aseiden levidmisen estdmiseen tai arkaluonteisten tuotteiden valvontaan liittyvissd jérjestelyissi tai
toimivat tdysimittaisesti niiden mukaisesti:

Australia

Japani

Kanada ‘

Norja : -

Sveitsi

Uusi-Seelanti

Yhdysvallat
2. Tadm4 ei estd hyviksymistd yllamainittuja menettelyjd viennissd muihin m#ardpaikkoihin,
3. Jasenvaltion on tiedotettava toisille jasenvaltioille ja komissiolle, jos se noudattaa yksinkertaistettuja

menettelyjd viennissd muihin kuin ylldmainittuihin maérépaikkoihin.
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LITE I

Piitoksen 4 artiklassa ja asetuksessa (EY) N:o 3381/94 olevassa 8 artiklassa tarkoitetut suuntaviivat

(Jdsenvaltioiden sopimus suuntaviivoista)

Harkitessaan vientilisenssin my6ntdmisti jisenvaltioiden on otettava huomioon seuraavat seikat:

a)

b)

d)

aseiden levidmisen estdmisti ja arkaluonteisten tuotteiden valvontaa koskeviin kansainvilisiin .

sopimuksiin perustuvat jasenvaltioiden sitoumukset,

YK:n turvallisuusneuvoston asettamiin tai Euroopan unionissa tai muissa kansainvélisissd jarjestdissa
sovittuihin pakotteisiin perustuvat jasenvaltioiden velvoitteet (erityisesti kauppaa, aseita ja muita
sotatarvikkeita tai kaksikaytt6tuotteita koskevat sulut), -

kansalliset ulko- ja turvallisuuspoliittiset ndkokohdat, mukaan lukien soveltuvin osin ne, jotka
sisdltyvit Eurooppa-neuvostossa Luxemburgissa kesdkuussa 1991 ja Lissabonissa kesdkuussa 1992

hyviksyttyihin tavanomaisten aseiden vientid koskeviin perusteisiin,

aiottua loppukéyttdd ja kiertdmisvaaraa koskevat nikokohdat.

Jisenvaltiot vaihtavat tarvittaessa nikemyksii ndistd suuntaviivoista tarkistaakseen niitd tarpeen mukaan.
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LIITE IV

Piitoksen 5 artiklassa ja asetuksessa (EY) N:o 3381/94 olevassa 19 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu luettelo

(Yhteinen luettelo kaksikdyttStuotteista, joille yhteison sisimarkkinakaupassa edellytetddn siirtymékaudella
erillistd lisenssid)

Huom. Jiljempini olevat kuvaukset ovat lyhennelmii vastaavista kohdista. Tdydelliset tiedot ovat
liitteessd I.

"'NSG - INFCIRC 254 OSAN 1 VAROITUSLUETTELO

(Niiti tuotteita koskee myds asetuksessa (EY) N:o 3381/94 oleva 21 artikla.)

0B001 Laitokset "luonnonuraanin" ja "k6yhdytetyn uraanin" ja "erityisten halkeamiskelpoisten
materiaalien” isotooppien erotusta varten

0B002  Rikastuslaitosten apujirjestelmit
0B004  Raskaan veden, deuteriumin tai deuteriumyhdisteiden tuotantolaitteet ja osat
0B006  "Ydinreaktorin" siteilytettyjen polttoaine-elementtien jéilleenkéisittelyiaitokset
0C002  Vain seuraavat halkeamiskelpoiset materiaalit:

a) erotettu plutonium,

b) "rikastettu uraani, jonka isotooppi-235- tai -233-pitoisuus” on yli 20 %.
0D001 Kohtien 0B001, 0B002, 0B004, 0B006 ja 0C002 osalta

0E001 Kohtien 0B001, 0B002, 0B004, 0B006 ja 0C002 osalta

YHTEISON STRATEGINEN VALVONTA

3A002.g Atomitaajuusstandardit

4A001.b Elektroniset tietokoneet ja niihin liittyvit laitteet ja "elektroniset kokoonpanot” sekd niihin
erityisesti suunnitellut osat, joilla on 5. ryhmin 2 osassa ("Tiedon suojaus") mééritellyt rajat
ylittavid ominaisuuksia tai jotka suorittavat tillaisia toimintoja

4D003.c "Ohjelmistot", joilla on 5. ryhmin 2 osassa ("Tiedon suojaus") méadritellyt rajat ylittdvia
ominaisuuksia tai toimintoja;
aitsi:
sellaisia ominaisuuksia tai toimintoja omaavat "ohjelmistot", jotka on méaritelty timén liitteen
S. ryhmin 2 osan 1 kohdassa ja joissa ei ole pddstd-pashén-salausta tai salauksen purkua.

Ryhmi 5 Kaikki tuotteet, jotka on médritelty 2 osassa ("Tiedon suojaus"), paitsi:



B S Hhi Ak -

192

Euroopan yhteisojen virallinen lehti 19.3.1999

6.

kannettavat tai siirrettavit radiopuhelimet, jotka on suunniteltu tunnustettujen kansallisten,
alueellisten tai kansainvilisten siviilistandardien mukaisesti; tillaisia ovat esim. kannettavat
tai siirrettdvit radiopuhelimet kaupallisten siviilisolukko-puhelinjérjestelmien kaytt6on,

kaupallisten solukkoradiopuhelinten tukiasemat, joilla on seuraavat ominaisuudet:

a)

b)

ne ovat vain sellaisten radiopuhelinten tukiasemia, joilla ei pystytd salaustekniikoiden
kiyttoon paatelaitteiden vilisessd sanomaliikenteessd paitsi radiopuhelinten ja
tukiasemien vilisilld suorilla yhteyksilld (niin kutsuttu ilmarajapinta), ja

niilld ei pystytd salaustekniikoiden kdytt6on sanomaliikenteessé paitsi ilmarajapinnalla,

edelld 2 kohdassa midriteltyjd laitteita varten tarvittavat SB002 kohdassa miiritellyt laitteet,

"ohjelmistot", kun ne siséltyvét laitteisiin, joiden ominaisuudet tai toiminnot on maéritelty
edelld 1 - 3 kohdassa.

tuotteet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

2)

b)

d)

Ne ovat yleisesti yleisén saatavissa siten, ettd niitd myydain vahittdismyyntipisteissad
varastosta ja rajoituksetta

1. Kisikaupassa;

2. Postimyynnissé;

3. Elektronisesti; tai

4. Puhelinmyynnissé;

Kayttdja ei voi helposti muuntaa salauksen toiminnallisuutta;
Ne on suunniteltu kdyttijan kdyttéonotettaviksi ilman merkittava toimittajan tukea; ja

Tarvittaessa sen jasenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, johon viejd on sijoittautunut,
voivat saada ja pyydettidessi niille toimitetaan tietoja tuotteista sen varmistamiseksi, etti
ne ovat edelld

a-c kohdissa kuvattujen ehtojen mukaisia;

"Teknologia" edelld 1 - 5 kohdassa kuvattujen tuotteiden "kdyttd" varten.

6A001  Akustiikka

6D003.a "Ohjelmat" akustisen tiedon reaaliaikaista kasittelyd varten

HAIVE- (STEALTH) TEKNIIKKA

1C001  Materiaalit, jotka on erityisesti suunniteltu kiytettiviksi sihkomagneettista siteily4 absorboivina’
aineina, tai itseisjohtavat polymeerit

1D103  "Ohjelmat", jotka on erityisesti suunniteltu analysoimaan véhennettya havaittavuutta, kuten
tutkaheijastavuutta, ultravioletti/infrapuna- ja akustista nakyvyyttd

6B008  Tutkan kaikupinnan pulssimittausjérjestelmit, joiden pulssinpituus on 100 ns tai vdhemmin, ja
niitd varten erityisesti suunnitellut komponentit



LN e S JAb A

19.3.1999 Euroopan vhteisojen virallinen lehti 193

6B108  Jirjestelmiit, jotka on erityisesti suunniteltu tutkapoikkipintojen mittaamiseen ja joita voidaan
kayttad "ohjuksissa", ja niiden alajarjestelmit

MTCR-TEKNIKKA

9A005 Nestemiisti polttoainetta kiyttdvien rakettien tydntdvoimajérjestelmiit

9A007.a Kiintedd polttoainetta kiyttivien rakettien tydntovoimajirjestelmit, joiden
kokonaisimpulssikapasiteetti ylittad 1,1 MNs

9A008.d Tietyt liikkkuvalla suuttimella tai toisiopolttoaineen ruiskutuksella varustetut tydntévektorin
ohjausjirjestelmat, erityisesti kiintedd polttoainetta kiyttdvid raketteja varten suunnitellut

9A009.2 Hybridipol&oainetta kidyttdvien rakettien tyontévoimajirjestelmit, joiden
kokonaisimpulssikapasiteetti ylittad 1,1 MNs

9A108.c Tydntdvoimavektorin ohjauksen alajérjestelmat, erityisesti kiintedd polttoainetta kayttavid
raketteja varten suunnitellut

9A119  Yksittiiset rakettivaiheet

9B115  Erityisesti suunnitellut "tuotantolaitteet” 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9A108.c ja 9A119 kohdassa
médriteltyjd jirjestelmid, alajirjestelmid ja komponentteja varten

9B116 .Erityisesti suunnitellut 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9A108.c ja 9A119 kohdassa médriteltyjen
jarjestelmien, alajdrjestelmien ja osien "tuotantolaitokset"

9D001 "Ohjelmat" 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9A108.c, 9A119, 9B115 ja 9B116 kohdassa laitteiden ja
"teknologian" "kehittdmiseen"

9D101  "Ohjelmat", jotka on erityisesti suunniteltu 9B116 kohdassa madriteltyjen tuotteiden "kdyttoa"
varten

9D103  "Ohjelmat", jotka on erityisesti suunniteltu 9A007.a, 9A108.c tai 9A119 kohdassa médriteltyjen
jarjestelmien mallintamiseen, simuloimiseen tai suunnittelun integrointiin

9E001 "Teknologia" 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9B115 ja 9B116 kohdassa médriteltyjen laitteiden
"kehittdmistd" varten . o

9E002  "Teknologia" 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9B115 ja 9B116 kohdassa médriteltyjen laitteiden
"tuotantoa" varten

9E101  "Teknologia" 9A108.c tai 9A119 kohdassa midriteltyjen laitteiden "kehittdmistd" tai "tuotantoa”

varten

KEMIALLISTEN ASEIDEN KIELTOSOPIMUS

1C351.d.4 Risiini

1C351.d.5 Saxitoksiini

Asetuksessa (EY) N:o 3381/94 olevan 7 artiklan 2 kohdan sddnndksid sovelletaan myss 0B001, 0B002,
0B004, 0B006, 0C002, 4D003.c kohdassa ja 5. ryhmin 2 osassa midriteltyihin tuotteisiin niiden viennisséd
kaikkiin masrdpaikkoihin, mukaan lukien niihin, jotka luetellaan paitoksen liitteessi IL.
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LIITEV

PAATOKSEN 6 ARTIKLASSA JA ASETUKSESSA (EY) N:o 3381/94
OLEVASSA 20 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETTU LUETTELO

Huom. Xa = poikkeukset, joiden osalta tehddén siirtymidkauden lopussa p#itss siiti, sisallytetdinks

tuotteet pysyvisti kaksikéyttotuotteita koskevien siintsjen soveltamisalaan

Xb = poikkeukset, jotka poistetaan siirtymdkauden aikana

NIMIKKEET | DK | D | EL E F I AT P FI | SE | UK
0A001 | Xa Xa |Xa

0A002 ' Xa

0B001 Xa

0B003 ' : Xa

0B004 Xa

0B00S Xa Xa |Xa

0B00S ~ : | Xa

0B009 Xa Xa Xa

0CO001 Xa Xa Xa
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NIMIKKEET | DK EL E F AT FI SE | UK
0C002 | Xa Xa | Xa
0C003 Xa Xa Xa
0C004 Xa Xa Xa
0C005 Xa Xa
0D001 Xa
0E001 Xa Xa®
1A102 Xb Xb
1A202 Xa
1B001 Xb
1B002 Xb
1B101 Xb
IBI15 Xb
1B116 Xb | Xa
1B226 Xa
1B231 Xa®
1B233 Xa
1C007 Xb
1C012 Xa
1C101 Xa Xa Xa
1C107 Xb
1C107.b Xb
1C111 Xa Xb
1C116 Xb Xa
IC117 Xb
1C216 Xa
1C233 Xa®
1C235 Xa®

® Rajoitettu nimikkeisiin 0A001, 0B00S, 0B009, 0C003, 0C004 ja 0C005 kuuluviin tuotteisiin.
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NIMIKKEET DK D EL E F AT FI SE UK
1C25Y Xa Xa
1C350 Xa
1C350/4 Xa Xa
10350725 Xa Xa Xa Xa
10550729 Xa Xa
10351 Xa
IC352 Xa
1C353 Xa
1DO0] X0
IDIUI XAb
TEOU] - Xa Xb
1E00Z Xb
1E101 Xa Xb Xa¥
1E102 Xa Xb Xa"’
1105 Xb
TE104 Xb ~
1E201 Xa '
7B003 Xb
28104 Xb
ZB10UY Xb
ZBilo X0
ZDUUI Ab
ZDI01 X0
2E001 Xb Xb ¥
2E002 Xb Xp ™
2E101 - Xb Xb "
3AUUf.a. 1 Xb
JAUUL.a.2 P
3A00L.e.l.c Xa
JAlU0l.a Xb
JAIUILD Xb
JAZUl.a.c Xa
SAZLs Xa
JALZY Xa Ad
SAZS 1 Xa
JAL>Z Xa Xa
SDI01 Xb
SEUUI Xb
SETUL Xb Aa
Sel02 Xb
SEZU1 Xa
4A00l.a.1 XDb
4AU0T.a.2 Xb Xa

4y
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NIMIKKEET DK EL E F AT P SE UK
Al0] XDb i
4A 102 X0
4E001 Xb
SAIU] Xa Xb Xa
SEIUI XD
6A002 XD
0AUUZ.albdle Xa
6A0U3.a5,b.1,b.2 Aa
6A0U4.c Xa
6ALU/.b&c Xb
0AUUs Xb
0A 102 Xb - Xa
6Al1U/ Xb
0A 10 XD
TGATUSa Xa
6AZ0>5 Xa
0AZZ> Aa
0AZZ6 Xa
6DUU! [ Xb
6DUU2 Xb
6DUU> Xb
6D102 Xb Xa®
6DI1Us Xb
oLUU1 Xb
6EUUZ Xb
6E101] Xb Xa )
6E201 Xa®
7A001.a,b,c Xb
TAUUT.c Xé
TAUUZ.a&d Xb
TAUUZ.b Xa
TAUUS Aa Xb Xxa Xa
TAOU4 Xb Xa
TAUUS Xb Xa
TAUUO Xb
JA U] Xb
TAIUZ Xa Ab
105 Xb Xa
TATU4 Xb
TATUS Xb
1A 100 Xb
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NIMIKKEET DK EL E F AT FI UK
7A115 Xb Xa
7A116 Xa Xb
TAL17 Xa Xa Xb Xa Xa
7B001 Xb Xa
7B002 Xb
7B003 Xa Xb Xa
7B102 Xb
7B103 Xa Xb Xa Xa
7D001 Xa Xb Xa
7D002 Xb Xa
7D003 Xb Xa
7D101 Xa Xb Xa Xa
7D102 Xb Xa
7D103 Xb Xa Xa
7E001 Xa Xb -
7E002 Xa Xb -
7E003 Xa Xa Xb™
7E004.b.5 Xb Xa
7E101 Xa Xb Xa™ Xa
7E102 Xb Xa .
7E104 Xb Xa
8A002.03jap Xa
8D002 Xa
8E002.2 1 Xa
9A001 Xb
9A004 Xa Xb Xa Xa
9A006 Xa Xb
9A007 Xa Xa Xb
9A007.a Xa
gﬁi(r)]OS) (muu Xa Xb
9A009 Xa Xb
9A010 Xb
9A011 Xb Xa
9A101 Xb
9A104 Xa Xb Xa Xa
9A105 Xa Xa Xb Xa Xa
9A106.b Xb Xa
9A106.c Xa Xb Xa
T %
9A107 Xb
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NIMIKKEET | DK . EL E F AT P FI SE UK
g e
9A109 Xa Xb Xa
9AT110 Xb
9AI11 Xb
9A115 Xa Xb
9Al116 Xa Xa Xb Xa Xa
9A117 Xa Xb Xa
9A118 Xa Xb Xa
9B005 Xb
9B105 Xa Xb Xa
9B106 Xb Xa
9B117 Xb Xa
9D001 Xa Xb Xa Xa
9D002 Xa Xb
9D003 Xb ]
9D004 Xb
9D101 Xa Xb  [Xa Xa
9D103 Xb Xa
9E001 Xa Xb Xa 9 Xa
9E002 Xa Xb  [Xa®® Xa
9E003 Xb
9E101 Xa Xb Xa ™ Xa
9E102 Xa Xb Xa ™ Xa
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Ranskan sarakkeessa olevat huomautukset:

(M

@
3
RO
&)
(6
Q)
®
©
(10)

an
(12)
(13)
(14)
(15)

- tuotteisiin

Ranskan tarkistettuun Dublinin julistukseen ehdottamat tuotteet; poistettu liitteesti S, jos siséltyvat
Dublinin julistukseen

rajoitettu 01C001, 1C101, 1C107b ja 1D103 kohdan tuotteisiin

rajoitettu 1D103 kohdan tuotteisiin

rajoitettu 2B104 kohdan tuotteisiin

lukuun ottamatta 2B104 kohdan tuotteita

rajoitettu 6A108a kohdan tuotteisiin

rajoitettu 6A102, 6A108a ja 6B108 kohdan tuotteisiin

rajoitettu 6A003a5, bl, b2, 6A203 ja 6A225 kohdan tuotteisiin

rajoitettu 7A001c, 7A002b, 7A003 ja 7A004 kohdan tuotteisiin

rajoitettu 7A001c, 7A002b, 7A003 ja 7A005, 7A103, 7A115, 7A117, 7B103 ja 7D101 kohdan
(rajoitettu 7A001c, 7A002b, 7A003 ja 7A005, 7A103, 7A115, 2B103), 7D102 ja 7D103 kohdan
lukuun ottamétta 9A001, 9A002, 9A003, 9A010 ja 9A110 kohdan tuotteita

lukuun ottamatta 9A001, 9A002, 9AOO3, 9A010 ja 9A110 kohdan tuotteita

rajoitettu 9A110 ja 9A011 kohdan tuotteisiin

lukuun ottamatta 9A110 ja 9A111 kohdan tuotteita

rajoitettu 9A004, 9A005, 9A007a, 9A008d, 9A011, 9A104, 9A105, 9A106¢c, §A109ja 9A115 -
9A119 kohdan tuotteisiin." )




